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(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

NOUKOGU MAARUS (EU) nr 394/2006,
27. veebruar 2006,

millega muudetakse ja ajakohastatakse mairust (EU) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ithenduse
kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks

EUROOPA LIIDU NOUKOGU,

vottes arvesse Euroopa Uhenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 133,

vottes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades jargmist:

(1)

Midruse (EU) nr 1334/2000 (1) kohaselt tuleb kahesu-
guse kasutusega kaupade (sealhulgas tarkvara ja tehno-
loogia) eksporti ithendusest tdhusalt kontrollida.

Selleks et litkmesriigid ja ithendus saaksid tdita oma
rahvusvahelisi kohustusi, on konealuse mairuse I lisas
esitatud koénealuse mdéiruse artiklis 3 osutatud kahesu-
guse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ihine loetelu,
mille abil teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade
rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis holmab
Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollreziimi
(MTCR), tuumatarneriikide gruppi (NSG), Austraalia
gruppi ja keemiarelvade keelustamise konventsiooni
(CWO).

Kdnealuse médruse artiklis 11 on sitestatud, et I ja IV
lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade loetelusid
ajakohastatakse kooskdlas selliste iilesannete ja kohustus-
tega ning nende voimalike muudatustega, mida iga liik-
mesriik on votnud tuumarelva leviku tokestamise rahvus-
vahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames voi
asjakohaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tule-
musel.

4

Konealuse madruse I ja IV lisa tuleb muuta, et votta
arvesse muudatusi, mis Wassenaari kokkuleppe tdiskogu,
Austraalia rithm, raketitehnoloogia kontrollreziimi rithm

ja NSG on vastu vdtnud pérast mddrusega (EU) nr

1504/2004 tehtud muudatusi.

Et eksporti kontrollivatel asutustel ja ettevdtjatel oleks
lihtsam viidetest aru saada, tuleks avaldada nimetatud
maédruse lisade ajakohastatud ja konsolideeritud versioon.

Seepirast tuleks madrust (EU) nr 1334/2000 vastavalt
muuta,

ON VASTU VOTNUD KAESOLEVA MAARUSE:

Atrtikkel 1

Miiruse (EU) nr 1334/2000 lisad asendatakse kiesoleva
mdiruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Kiesolev mdidrus joustub 30. pdeval pirast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Kiesolev mairus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kéikides litkmesriikides.

Briissel, 27. veebruar 2006

(") EUT L 159, 30.6.2000, lk 1. Madrust on viimati muudetud mairu-

sega (EU) nr 1504/2004 (ELT L 281, 31.8.2004, Ik 1).

Noukogu nimel
eesistuja
U. PLASSNIK



L 742 Euroopa Liidu Teataja 13.3.2006
LISA
“I LISA

KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE JA TEHNOLOOGIA LOETELU
(vastavalt midiruse (EU) nr 1334/2000 artiklile 3)

Kéesoleva loeteluga teostatakse kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvaheliselt kokkulepitud kontrolli, mis hdlmab
Wassenaari kokkulepet, raketitehnoloogia kontrollreziimi (MTCR), tuumatarnijate gruppi (NSG), Austraalia gruppi ja
keemiarelvade konventsiooni (CWC). Arvesse ei ole vdetud neid kaupu, mida likkmesriigid on soovinud lillitada vilista-
vasse loetelusse. Arvesse ei ole vdetud mis tahes siseriiklikke kontrollimisi (valitsusvilise paritoluga kontrollimised), mida
litkmesriigid voivad jitkata.
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ULDMARKUSED I LISA KOHTA

1. Sojaliseks kasutuseks ettendhtud vdi kohandatud kaupade kontrolli osas vaadake iiksikute likmesriikide sojaliste
kaupade kontrollimist kisitlevaid loetelusid. Kdesolevas lisas esinevad viited VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA
osutavad nimetatud loeteludele.

2. Kiesolevas lisas kisitletud kontrollimiste eesmirki ei tohiks kahjustada kontrolli alla mittekuuluvate mis tahes kaupade
(kaasa arvatud tehas) ekspordiga, mis sisaldavad iitht voi mitut kontrolli alla kuuluvat komponenti, kusjuures kontrolli
alla kuuluv komponent vdi komponendid on kaupade pohiliseks koostisosaks ja seda (neid) on vdimalik kergesti
eraldada voi kasutada muudel eesmarkidel.

NB! Otsustades, kas kontrolli alla kuuluvat komponenti vdi komponente voib pidada pdohiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda
koguse, vidrtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid eriasjaolusid, mis voiksid mddrata kontrolli alla
kuuluva komponendi voi komponendid hangitavate kaupade péhiliseks koostisosaks.

3. Kéesolevas lisas madratletud kaubad hdlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

TUUMATEHNOLOOGIAT KASITLEV MARKUS (NTN)
(Lugeda koos 0. kategooria E osaga.)

0. kategoorias kontrollitud kaupadega otseselt seotud tehnoloogiat kontrollitakse vastavalt 0. kategooria sitetele.

Tehnoloogia, mis on ette nihtud kontrolli alla kuuluvate kaupade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, jaab
kontrolli alla kuuluvaks ka siis, kui seda kohaldatakse kontrolli alla mittekuuluvate kaupade suhtes.

Kaupade lubamine ekspordiks annab loa eksportida samale 13ppkasutajale ka minimaalse tehnoloogia, mis on vajalik
konealuste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja remondiks.

Tehnosiirde kontrollimisi ei kohaldata iildkasutatava teabe vdi fundamentaalteaduslike uuringute suhtes.

ULDMARKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)
(Lugeda koos 1.-9. kategooria E osaga.)

Sellise tehnoloogia eksporti, mis on vajalik 1.-9. kategoorias nimetatud kontrolli alla kuuluvate kaupade arendamiseks,
tootmiseks voi kasutamiseks, kontrollitakse 1.-9. kategooria sitete kohaselt.

Tehnoloogia, mis on vajalik kontrolli alla kuuluvate kaupade arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks, jaab kontrolli
alla kuuluvaks ka siis, kui seda kohaldatakse kontrolli alla mittekuuluvate kaupade suhtes.

Kontrolli ei kohaldata sellise tehnoloogia suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutami-
seks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei kuulu kontrolli alla v6i mille eksport on lubatud.

NB! See ei vabasta kontrolli alla kuulumisest punktides IE002.e, IE002.f, 8E002.a ja 8E002.b mddratletud vastavat tehnoloogiat.

Tehnosiirde kontrolli ei kohaldata iildkasutatavateabe voi fundamentaalteaduslike uuringute voi patenditaotluste tegemiseks
vajaliku miinimumteabe suhtes.



L 74/4 Euroopa Liidu Teataja 13.3.2006

ULDMARKUS TARKVARA KOHTA (GSN)
(Kédesolev markus on ilimusliku iseloomuga koigi 0.-9. kategooria D osas loetletud kontrollimiste suhtes.)

Kéesoleva loetelu 0.-9. kategoorias ei kontrollita tarkvara, mis on:
a. tldiselt avalikkusele kittesaadav, kuna:
1. seda miiiiakse varudest jaemiitigikohtades piiramatult jargmistel viisidel:
a. kasimiitigi teel;
b. postimiiiigi teel;
c. elektrooniliste tehingute teel voi
d. telefonimiiiigi teel; ning
2. nad on ette nihtud paigaldamiseks kasutaja oma joududega, ilma tarnija olulise abita; v6i
NB! Tarkvara iildmarkuse punkt a ei vabasta kontrolli alla kuulumisest 5. kategooria 2. osas mddratletud tehnoloogiat (Infoturve).

b. iildkasutatav.
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KAESOLEVAS LISAS KASUTATUD MOISTED

Allajoonitud terminite definitsioonid on antud vastava kauba tehnilises markuses.
Kursiivkirjas (ja jutumdrkides) olevate terminite definitsioonid on jirgmised:
NB! Viide kategooria kohta on margitud defineeritava maiste jarele sulgudesse.

Tapsus (Accuracy) (2 6) — viljendab antud véirtuse maksimaalset positiivset vdi negatiivset kdrvalekallet tunnustatud
standardi maérgitud véirtusest voi tegelikust véartusest; enamasti moddetakse ebatdpsuse kaudu.

Lennujuhtimise aktiivsiisteemid (Active flight control systems) (7) — lennujuhtimise siisteemid, mille tilesandeks on valtida
Shusoidukite ja rakettide soovimatuid litkumisi voi soovimatuid kerestruktuuri koormusi, késitledes autonoomselt palju-
delt anduritelt tulevat teavet ning andes vajalikud ennetavad juhtimiskdsud automaatjuhtimisele.

Aktiivpiksel (Active pixel) (6 8) — viikseim tahkismassiivi (iiksik) element, millel on fotoelektriline iilekandefunktsioon
valguskiirguse (elektromagnetiline kiirgus) kasutamisel.

Kohandatud kasutamiseks sdja tingimustes (Adapted for use in war) (1) — tdhendab igat muudatust vdi eesmirgipérast valikut
(nt puhtuse, sdilivusaja, virulentsuse, levimisomaduste voi ultraviolettkiirguskindluse muutmine), mille sihiks on inim- ja
loomkaotuste tekitamise efektiivsuse tdstmine, vigastades seadmeid voi kahjustades viljasaaki voi keskkonda.

Ohussiduk (Aircraft) (1 7 9) — kas jdigatiivaline, muudetava tiivakujuga, poorleva tiivaga (helikopter), kaldrootoriga vdi
kaldtiivaga lennuaparaat.

NB! Vt ka 'tsiviilohusoiduk .

Kaik olemasolevad kompensatsioonid (All compensations available) (2) — vdetakse arvesse koik valmistaja kédsutuses olevad
voimalikud meetmed konkreetse t66pingi koigi siistemaatiliste positsioneerimisvigade minimeerimiseks.

ITU poolt eraldatud (Allocated by ITU) (3 5) — sagedusribade eraldamine vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni
Liidu (ITU) kehtivatele raadioside-eeskirjadele esmastele, lubatud ja teisestele teenustele.

NB! Ei hélma tgiendavaid ja alternatiivseid eraldusi.

Poordenurga hdlve (Angular position deviation) (2) — maksimaalne erinevus osutatud poordenurga ja tegeliku, eriti tipselt
mdddetud poordenurga vahel, kui poordlaua todeldava detaili alus on oma algasendist dra pooratud (vt VDI[VDE 2617
visand: Rotary table on coordinate measuring machines).

Asiimmeetriline algoritm (Asymmetric algorithm) (5) — kodeerimisalgoritm, mis kasutab kodeerimiseks ja dekodeerimiseks
erinevaid matemaatiliselt omavahel seotud votmeid.

NB! " Asiimmeetrilise algoritmi" tavaline kasutus seisneb votme haldamises.

Automaatne sihtmdrgi jargimine (Automatic target tracking) (6) — andmetootlustehnika, mis automaatselt méirab ning
viljastab reaalajas sihtmirgi koige tdendolisema asukoha ekstrapoleeritud vaartuse.

Hilistus péhiventiilis levimisel (Basic gate propagation delay time) (3) — hilinemine levimisel, mis vastab monoliit-integraal-
lillituses kasutatud pdhivirati viivitusele. Monoliit-integraalliilituste perekonnale voib seda miiratleda kas kui viivitust
levimisel teatud perekonna tiitipilises ventiilis voi kui tiiiipilist viivitust levimisel ventiili kohta teatud perekonna sees.

NB! 1: 'Hilistus pohiventiilis levimisel' ei tohi segi ajada 'monoliit-integraalliilituse’ kompleksse sisend-/ vljundviivitusega.

NB! 2: Perekond sisaldab kdiki integraalliilitusi, millistele koik alljargnev on rakendatud kui tootmismetoodikad ja spetsifikatsioonid,
arvesse votmata nende konkreetseid funktsioone:

a. iihtne riistvara ja tarkvara arhitektuur,
b. iihtne konstruktsioon ja tootmistehnoloogia ning
c. iihtsed pohiparameetrid.

Fundamentaalteaduslikud uuringud (Basic scientific research) (GTN NTN) — eksperimentaalne voi teoreetiline t66, mida
teostatakse pohiliselt uute teadmiste saamiseks nahtustest voi vaadeldud faktide fundamentaalsetest pohimatetest, ning
mis ei ole otseselt suunatud mingi praktilise rakenduse voi eesmirgi saavutamiseks.
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Kiirendusmaotur (Accelerometer) (7) — tdhendab kiirendusmddturi véljundi véirtust, kui kiirendust ei rakendata.

Aksiaallotk (Camming) (2) — teljesuunaline nihe peavolli ithe poorde jooksul, mdddetuna peavdlli plaanseibiga risti
asetseval tasapinnal punktis, mis on ldhim peavolli plaanseibile (vt ISO 230/1 1986, 16ik 5.63).

Siisinikkiu eelvormid (Carbon fibre preforms) (1) — kaetud vdi katmata kiu reeglipdrast asetust, mis on kavandatud
moodustama detaili tugikarkassi enne pohimassi sisseviimist komposiidi moodustamiseks.

CE — vt arvutuselement.

CEP (samavordne toendosusring) (Circle of equal probability) (7) — tipsuse mddt; mirklauale tsentreeritud sellise spetsiifilise
ulatusega ringi raadius, millesse jaab 50 % lohkelaengu mdjust.

Kemolaser (Chemical laser) (6) — laser, millel ergastatud osakesed tekitatakse keemilisel reaktsioonil vabanenud energia arvel.

Keemiline segu (Chemical mixture) (1) — tahke, vedel voi gaasiline toode, mis koosneb kahest voi enamast komponendist,
mis ei reageeri iiksteisega segu sdilitamise tingimustes.

Ohuvoolu abil juhitud podrlemisvastane voi dhuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteem (Circulation-controlled anti-torque or
circulation controlled direction control systems) (7) — siisteemid, mis kasutavad 6hu voolu piki aerodiinaamilisi pindu, et
tugevdada voi juhtida pinnale tekitatud joude.

Tsiviilohusoidukid (Civil aircraft) (1 7 9) — need ohusdidukid, mis on loendatud kasutusotstarbe jirgi tsiviillennunduse ameti
poolt avaldatud lennukélblikkuse sertifitseerimise nimekirjas, lendamiseks sisemaistel ja valismaistel tsiviilkaubanduslikel
marsruutidel voi seaduslikuks kasutamiseks tsiviil-, era- ja drilisel otstarbel.

NB! Vt ka 'ohusoiduk'.

Segatud (Commingled) (1) — kiudude segu termoplastsetest kiududest ja tugevduskiududest, kiukujulise tugevduskiu ja
pohiaine segu tootmiseks.

Peenestamine (Comminution) (1) — materjali muutmine osakesteks purustamise voi jahvatamise teel.

Uhiskanaliga signaalimine (Common channel signalling) (5) — signaalimisviis, mille korral iiks kanal vahendajate vahel
vahendab mirgistatud sdnumite abil signaalteateid ithenduste v6i kénede arvu kohta ning muud informatsiooni, mida
nditeks kasutatakse vorgu haldamiseks.

Teabevahetuskanali kontroller (Communications channel controller) (4) — fuissiline liides, mis juhib siinkroonse voi asiin-
kroonse digitaalse info liikumist. Selle sdlme voib liita arvutile voi telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepais
teabevahetusele.

Komposiit (Composite) (1 2 6 8 9) — pdhiaine ja sellesse teatud eesmirgil lisatud lisafaas voi faasid, mis koosnevad
osakestest, niitkristallidest, kiududest voi mis tahes nende kombinatsioonist.

Uhendatud teoreetiline suutlikkus (Composite theoretical performance) (CTP) (3 4) — arvutussuutlikkuse maot, mis esitatakse
miljonites teoreetilistes operatsioonides sekundis (Mtops) ning mis on arvutatud arvutuselementide (CE) arvutusvdimsuste
tihendamise teel.

NB! Vt 4. kategooria tehnilist markust.

Kombineeritud pésrdlauad (Compound rotary table) (2) — laud, mille abil saab toodeldavat detaili poorata ning kallutada
timber kahe mitteparalleelse telje ning milliseid on vdimalik kontuurjuhtimise jaoks samaaegselt koordineerida.

Arvutuselement (Computing element) (CE) (4) — tdhistab vdhimat arvutuslikku tthikut, mis annab aritmeetilise v3i loogilise
tulemuse.

Kontuurjuhtimine (Contouring control) (2) — to6organi kahe vdi enama likkumise numbriline juhtimine kiskudega, mis
mdéiravad dra jargmise ndutava asukoha ning vajalikud etteandmiskiirused sellele asukohale siirdumiseks. Neid etteand-
miskiirusi varieeritakse iiksteise suhtes soovitud kontuuri saavutamiseks (vt ISO/DIS 2806—1980).

Kriitiline temperatuur (Critical temperature) (1 3 6) (vahel nimetatud ka iileminekutemperatuuriks) — temperatuur, mille
juures konkreetne iilijuhtiv aine kaotab tiielikult oma elektrilise takistuse alalisvoolule.
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Kriiptograafia (Cryptography) (5) — teadusharu, mis holmab andmete muutmise pdhimdtteid, vahendeid ja meetodeid
eesmdrgiga varjata nende informatiivset sisu, takistada andmete kontrollimatut muutmist voi loata kasutamist. Kriipto-
graafia all moistetakse teabe muutmist, kasutades itht v6i mitut salajast parameetrit (nt salamuutujad) voi nendega seotud
votmete kasutamist.

NB! Salajane parameeter on konstant voi voti, mida varjatakse teiste eest voi mida teatakse iiksnes teatavas rithmas.
CTP - tihistab iihendatud teoreetilist suutlikkust.

Andmebaasidega toetatavad navigatsioonisiisteemid (Data-Based Referenced Navigation — DBRN) (7) — siisteemid, milles
kasutatakse eri allikatest périnevaid eelnevalt mdddetud geofiitisikalisi paikkonna koondandmeid, et saada muutuvates
tingimustes tdpset informatsiooni navigeerimiseks. Allikandmeteks vdivad olla mere siigavuskaardid, tihekaardid, gravi-
meetrilised kaardid, magnetvilja tugevuse kaardid v6i kolmemdodtmelised digitaalsed maastikukaardid.

Deformeeritavad peeglid (Deformable mirrors) (6) (ka kohandatavad optilised peeglid) — peeglid, millel on:

a. iiks pidev optiliselt peegeldav pind, mida saab diinaamiliselt deformeerida, kohaldades iiksikuid vddndemomente voi
joude, et kompenseerida peeglile langeva optilise laine kuju moonutused, voi

b. palju optilisi peegelduvaid elemente, mida on voimalik eraldi ja diinaamiliselt vddndemomente voi jdude kasutades
iimber paigutada, et kompenseerida peeglile langeva optilise laine kuju moonutused.

Vaesestatud uraan (Depleted uranium) (0) — uraan, milles isotoobi 235 sisaldus on kahandatud allapoole looduses esinevat
taset.

Arendus (Development) (GTN NTN kdik) — on seotud kaikide seeriatootmisele eelnevate jirkudega, néiteks: toote projekt-
lahendus, projektlahenduse otsing, projektlahenduse analiiiis, projektlahenduse pdhimétted, prototiiiipide koostamine ja
katsetamine, katsetootmiskavad, projektlahenduse andmed, projektlahenduse andmete tooteks muutmise protsess, osade
suhtelise paigutuse kavand, terviku moodustamise kavand, skeemid.

Difusioonkeevitus (Diffusion bonding) (1 2 9) — vdhemalt kahe erineva metalli molekulaarne tahkisliitmine iiheks tiikiks,
mille ithine tugevus on sama suur kui kdige ndrgemal materjalil.

Digitaalarvuti (Digital computer) (4 5) — seade, mis ithe vdi mitme diskreetse muutuja kujul voib teha jirgmist:
a. votta vastu andmeid;

b. siilitada andmeid voi kiske muudetamatus voi muudetavas (ilekirjutatavas) salvestusseadmes;

c. toodelda andmeid salvestatud kisujada abil, mida on vdimalik muuta; ning

d. esitada toodeldud andmeid.

NB! Salvestatud kdsujada muutmine holmab muudetamatute salvestusseadmete asendamist, kuid mitte filiisilisi muutusi juhtmestikus
voi ithendustes.

Digitaalne edastuskiirus (Digital transfer rate) — mis tahes kandjale edastatud informatsiooni tiielik bitikiirus.
NB! Vt ka "taielik digitaalne edastuskiirus"".

Otsetoimehiidropressimine (Direct-acting hydraulic pressing) (2) — deformeerimisprotsess, milles kasutatakse toodeldava
detailiga kontaktis olevat vedeliktiitega elastset rakku.

Triwvi kiirus (giiroskoop) (Drift rate) (7) — giiroskoobi valjundi ajast soltuv hilve soovitud vairtusest. Hilve koosneb
juhuslikest ja siistemaatilistest komponentidest ning on viljendatav ekvivalentse sisendnurga nihkega ajaiihikus inertsiaal-
siisteemi suhtes.

Diinaamiline adaptiivne suunamine (Dynamic adaptive routing) (5) — liikluse automaatne suunamine, mis pohineb momendil
vorgu aktuaalse seisundi maidramisel ning analiiiisil.

NB! Siia ei kuulu suunamisotsused, mis on tehtud eelnevalt antud informatsiooni pohjal.

Diinaamilised signaalianaliisaatorid (Dynamic signal analysers) (3) — signaalianaliisaatorid, mis kasutavad digitaalset andme-
kogumis- ja muundustehnikat, et antud lainekuju Fourier’ esitusele lisada ka amplituudi- ja faasiteave.

NB! Vt ka " signaalianaliisaatorid"".
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Lohustuvate erimaterjalide efektiivgramm (Effective gramme) (0 1) —
a. plutooniumi isotoopide ja uraan-233 puhul isotoobi kaal grammides;

b. uraan-235 suhtes 1 % vorra vdi enam rikastatud uraani puhul elemendi kaal grammides, mis on mdddetud kaalu ja
rikastusastme ruudu korrutisena ja viljendatud kiimnendmurruna;

c. uraan-235 suhtes alla 1 % rikastatud uraani puhul elemendi kaal grammides korrutatuna 0,0001-ga.

Elektroonikasdlm (Electronic assembly) (2 3 4 5) — teatud hulk elektroonilisi komponente (st vooluahela elemente,
diskreetkomponente, integraallillitusi jne), mis on iithendatud omavahel spetsiifilis(t) e funktsiooni(de) tditmiseks ning
mida on vdimalik tervikuna asendada ja mis on tavaliselt algkomponentideks lahtiithendatav.

NB! 1: Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne vdi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

NB! 2: Diskreetkomponent on eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma valisiihendused.

Elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenn (Electronically steerable phased array antenna) (5 6) — antenn, mis
moodustab kiire faasisidestuse abil, st et kiire suund méiratakse kiirgavate elementide omavahel seostatud komplekssete
ergastuskoefitsientide kaudu ning kiire tdusunurka ja asimuuti nii koos kui ka eraldivdetuna saab muuta nii iilekande kui
ka vastuvotu korral elektrilise signaali abil.

Tooorganid (End-effectors) (2) — tdhendab haaratseid, aktiivseid tooriistithikuid ja koiki muid to6vahendeid, mis on
kinnitatud roboti manipulaatori otsa kinnitusplaadile.

NB! Aktiivne téériistithik (active tooling unit) on seade, mille abil rakendatakse téodeldavale detailile liigutavat joudu, toitlemis-
energiat voi sondeeritakse seda.

Ekvivalenttihedus (Equivalent Density) (6) — optika mass optilise pindalaithiku kohta, mis on projitseeritud optilisele pinnale.

Ekspertsiisteemid (Expert systems) (7) — siisteemid, mis esitavad tulemusi, kohaldades eeskirju nende andmete suhtes, mis on
salvestatud programmist sdltumatult ning millel on jargmised omadused:

a. muudavad automaatselt kasutaja antud lahtekoodi;

b. tekitavad teavet mingi kvaasi-loomuliku keele probleemide kohta voi

c¢. omandavad enda arenguks vajalikke teadmisi (simbolite 6ppimine).

FADEC (full authority digital engine control) — tdisautomaatne digitaalne mootori juhtimine.

Torketaluvus (Fault tolerance) (4) — arvutisiisteemi vdime jitkata inimsekkumiseta t66d pérast mis tahes riist- voi tark-
varakomponentide tdrget teataval toimimistasemel, mis tagab teatava aja jooksul tootamise pidevuse, andmete siilimise ja
toimimistaseme taastumise teatud aja jooksul.

Kiud- voi niitmaterjalid (Fibrous or filamentary materials) (0 1 2 8) hdlmavad jirgmisi materjale:
a. pidevad monokiud;

b. pidev long ja heie;

o

. paelad, kudumid, reegliparatud matid ja punutised;

d. tiikeldatud kiud, staapelkiud ja vanutatud viltvaibad;

o

. mis tahes pikkusega monokristallilised v6i poliikristallilised niitkristallid;
f. aromaatse polilamiidi pulp.

Kile-tiiiipi integraalliilitused (Film type integrated circuit) (3) — vooluahela elementide ja metallist ithendusradade kogu, mis
moodustatakse paksude voi dhukeste kilede sadestamisega isolatsioonpdhimikule.

NB! Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne vi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks takisti,
iiks kondensaator jne.
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Fikseeritud (Fixed) (5) — kodeerimis- voi pakkimisalgoritm ei vota vastu viljastpoolt antud parameetreid (nt Sifreerimis- voi
votmemuutujaid) ning kasutaja ei saa seda muuta.

Lennujuhtimise optiliste andurite massiiv (Flight control optical sensor array) (7) — jaotatud optiliste andurite vorgustik, mis
kasutab laserikiiri, et edastada lennujuhtimise andmeid reaalajas pardal to6tlemiseks.

Lennutrajektoori optimeerimine (Flight path optimisation) (7) — toiming, mis muudab minimaalseks kdrvalekalded soovitud
neljamdotmelisest (aeg ja ruum) trajektoorist ning pdhineb sihtiilesannete teostuse voi efektiivsuse suurendamisel.

Fokaaltasandiline massiiv (Focal plane array) (6) — lineaarne voi kahemddtmeline iiksikutest detektorelementidest koosnev
tasapinnaline kiht voi tasapinnaliste kihtide kombinatsioon, koos lugemiselektroonikaga voi ilma, mis to6tab fokaalta-
sandil.

NB! Antud definitsioon ei kirjelda iiksikute detektorelementide pinu voi mingeid kahe-, kolme- voi neljaelemendilisi detektoreid
eeldusel, et ajaline viivitus ning integreerimine ei ole teostatud elementides.

Fraktsionaalne ribalaius (Fractional bandwith) (3) — hetkelise ribalaiuse jagatis selle kesksageduse vairtusega, viljendatuna
protsentides.

Sagedushiiplemine (Frequency hopping) (5) — " hajaspektri" iiks kujudest, milles iiksiku sidekanali iilekandesagedust muude-
takse diskreetselt sammbhaaval juhusliku v6i pseudojuhusliku jérjestuse alusel.

Sageduse iimberliilitusaeg (Frequency switching time) (3 5) — maksimaalne aeg (st viivitus), mis kulub signaalil, kui lilitu-
takse ithelt valitud viljundsageduselt teisele viljundsagedusele, et jouda:

a. sageduseni, mis erineb 16ppsagedusest vihem kui 100 Hz; voi
b. viljundtasemeni, mis erineb 16plikust viljundtasemest vdhem kui 1 dB.

Sagedussiintesaator (Frequency synthesiser) (3) — mis tahes sagedusallikas voi signaaligeneraator, olenemata kasutatavast
tehnikast, mis tekitab mitmeid itheaegseid voi vahelduvaid viljundsagedusi iihest voi mitmest véljundist, mis on juhitud
tuletatud voi médratud vihema hulga standardsageduste (voi pdhisageduste) poolt.

Taisautomaatne digitaalne mootori juhtimine (Full Authority Digital Engine Control) (FADEC) (7 9) — gaasiturbiini voi
kombineeritud tsitkliga mootori elektroonne juhtimissiisteem, mis kasutab digitaalset arvutit, et juhtida muutujaid, mis
on vajalikud mootori veojou ja volli viljundvdimsuse reguleerimiseks kogu mootori todulatuses alates kiituse arvestami-
sest kuni kiituse sulgemiseni.

Gaaspulverisatsioon (Gas atomisation) (1) — protsess, mille kdigus sula metallisulamijuga pihustatakse korgsurvelise gaasi-
joaga piiskadeks, mille 1dbimd6t on 500 mikromeetrit voi vihem.

Geograafiliselt hajutatud (Geographically dispersed) (6) — olukord, kus iga asukoht asub mis tahes suunas enam kui 1 500
meetri kaugusel igast teisest. Lilkuvad andurid loetakse alati geograafiliselt hajutatud olevateks.

Juhtimissiisteem (Guidance set) (7) — siisteem, mis ithendab s6iduki asukoha ja kiiruse mddtmise ning arvutamise protsessi
(st navigeerimise) sdiduki lennujuhtimise siisteemile lennu trajektoori korrigeerimiseks kiskude arvutamise ja saatmise
protsessiga.

Kuumisostaattihendamine (Hot isostatic densification) (2) — valu survestamise protsess iile 375K (102 °C) temperatuuri
juures suletud ruumis erinevate keskkondade (gaas, vedelik, tahked osakesed jne) vahendusel, tekitades valule vordset
survet koigist suundadest, et vihendada voi viljutada seal olevaid tithimikke.

Hibriidarvuti (Hybrid computer) (4) — seadmed, mis vdimaldavad teha jargmist:
a. votta vastu andmeid;

b. t66delda andmeid nii analoog- kui ka digitaalkujul ning

c. esitada toodeldud andmeid.

Hiibriidintegraalliilitus (Hybrid integrated circuit) (3) — mis tahes integraalliilitus(tje kombinatsioon vdi integraalliilitus, mille
vooluahela elemendid voi diskreetkomponendid on ithendatud spetsiifiliste funktsioonide tiitmiseks ning millel on kdik
jargmised omadused:

a. sisaldab vahemalt itht korpuseta seadet;

b. tthendamisel on kasutatud tiiiipilisi integraalliilituste tootmismeetodeid;
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c. on tervikuna asendatav ja

d. tavaliselt ei ole demonteeritav.

NB! 1: Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.

NB! 2: Diskreetkomponent on eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma valisiihendused.

Pildivddrindus (Image enhancement) (4) — viljastpoolt saadud, informatsiooni sisaldavate piltide to6tlemine selliste algorit-
midega nagu ajaline kokkusurumine, filtreerimine, véljaeraldamine, viljavalimine, korrelatsioon, konvolutsioon vdi piir-
kondadevahelised teisendused (nt Fourier' kiirteisendus vdi Walsh'i teisendus). Siia hulka ei ole loetud algoritmid, mis
kasutavad ainult tiksiku kujutise lineaar- v3i rotatsioonteisendust nagu translatsioon, piirjoone eraldamine, registreerimine
voi vale vdrvimine.

Immuunotoksiin (Immunotoxin) (1) — on iihe rakuspetsiifilise monoklonaalse antikeha ja toksiini voi toksiini alamiihiku
konjugaat, mis mojutab valikuliselt haigeid rakke.

Uldkasutatav (In the public domain) (GTN NTN GSN) - siinkohal tdhistab tehnoloogiat voi tarkvara, mis on tehtud
kittesaadavaks, seadmata piiranguid selle edasise levitamise suhtes (autoridigusega seatud piirangud ei takista tehnoloogiat
vOi tarkvara olemast iildkasutatav).

Infoturve (Information security) (4 5) — kdik vahendid ja funktsioonid, mis tagavad info vdi teabevahetuse kittesaadavuse,
konfidentsiaalsuse voi terviklikkuse, vélja arvatud vahendid ja funktsioonid, mis on ette nihtud kaitseks tdrgete eest. Siia
kuuluvad kriiptograafia, kriiptoanaliiiis, kaitse ohustavate lekete eest ja arvutiturve.

NB! Kriiptoanaliliis on kriiptograafiasiisteemi voi selle sisendite ja vdljundite analiiiis, et katte saada salamuutujaid voi tundlikku
teavet, kaasa arvatud selge tekst.

Hetkeline ribalaius (Instantaneous bandwidth) (3 5 7) — ribalaius, mille puhul viljundvdimsus jaib 3 dB piirides konstant-
seks, ilma et peaks kohandama teisi tooparameetreid.

Nuitepiirkond (Instrumented range) (6) — radari madratletud nagevuspiirkond, milles objektid on tthemétteliselt eristatavad.

Isolatsioon (Insulation) (9) — kasutatakse rakettmootorite komponentide juures, st korpuse, diiiisi sisselaskeava, korpuse-
kattes ning kujutab endast isoleerivaid voi tulekindlaid lisandeid sisaldavaid kdvastatud voi poolkdvastatud kummimassist
lehti. Seda voib kasutada ka pakiruumi voi stabilisaatorite mehhaanilise pingetustajana.

Uhendatud radar-andurid (Interconnected radar sensors) (6) — kaks vdi enam omavahel iihendatud radar-andurit, mis
vahetavad reaalajas vastastikku andmeid.

Sisekatend (Interior lining) (9) — siduv sobituskatend tahke kiituse ja kesta voi isoleeriva vooderduse vahel. Tavaliselt
kuumuskindlate voi isoleerivate ainete vedelatel poliimeeridel, nagu nditeks siisiniktditega hiidroksiiiiliga termineeritud
(Iopetatud) poliibutadieenil (HTPB) v&i muul poliimeeril pShinev dispersioon, millesse on lisatud tahkestavaid toimeaineid
ning mis on pihustatud voi kantud kesta sisepinnale.

Sisemine magnetvilja gradiomeeter (Intrinsic Magnetic Gradiometer) (6) — iiksik magnetvilja gradiendi tajur ning selle juurde
kuuluv elektroonika, mille viljundiks on magnetvilja gradiendi modt.

NB! Vt ka " magnetgradiomeetrid"".
Isoleeritud eluskultuurid (Isolated live cultures) (1) — eluskultuurid soikeseisundis ja kuivatatud preparaatidena.

Isostaatpressid (Isostatic presses) (2) — seadmed, mille abil on voimalik survestada suletud ruumi erinevate keskkondade abil
(gaas, vedelik, tahked osakesed) nii, et selles asuvale toodeldavale detailile voi ainele mojub koikidest suundadest vordne

rohk.

Laser (Laser) (0 2 3 5 6 7 8 9) — komponentide koost, mis toodab nii ruumiliselt kui ka ajaliselt koherentset valgust, mida
vdimendab stimuleeritud kiirgusemissioon.

NB! Vt ka: "kemolaser",
" hiidvalkelaser",

iilivoimas laser",

" siirdelaser" .
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Ohust kergemad Shusdidukid (Lighter-than-air vehicles) (9) — Shupallid ja Shulaevad, mille dhkutdstmiseks kasutatakse
kuuma Shku voi muid Shust kergemaid gaase, niteks heeliumi voi vesinikku.

Lineaarsus (Linearity) (2) (enamasti mdddetakse mittelineaarsuse kaudu) — maksimaalne tegeliku omaduse (skaala alumiste
ja tilemiste naitude keskmine) positiivne vdi negatiivne kdrvalekalle sirgjoonest, mis on paigutatud selliselt, et vordsustada
ja vdhendada maksimaalseid korvalekaldeid.

Kohtvork (Local area network) (4) — andmesidesiisteem, millel on kdik jargmised omadused:

a. vdimaldab mis tahes arvul sdltumatutel andmesideseadmetel iiksteisega otse suhelda ning

b. piirdub mddduka suurusega geograafilise alaga (nt kontorihoone, tehas, ilikoolilinnak, ladu).
NB! Andmesideseade on seade, millega on voimalik edastada voi vastu votta digitaalset infot.

Magnetvilja gradiomeetrid (Magnetic gradiometers) (6) — seadmed, mis on ette nihtud viljaspool seadet ennast olevatest
allikatest parinevate magnetviljade ruumilise erinevuse kindlakstegemiseks. Koosnevad mitmest magnetomeetrist ja nendega
seotud elektroonikast, mille viljundiks on magnetvilja gradiendi mdot.

NB! Vt ka "sisemised magnetvilja gradiomeetrid"".

Magnetomeetrid (Magnetometers) (6) — seadmed, mis on ette ndhtud viljaspool seadet ennast olevatest allikatest tulenevate
magnetviljade kindlakstegemiseks. Koosnevad ithest magnetvilja tajurist ja sellega seotud elektroonikast, mille valjundiks
on magnetvilja moot.

Pohimalu (Main storage) (4) — peamine andmete voi kiskude salvesti, millele keskprotsessoril on kiire juurdepdds. Koosneb
digitaalarvuti sisemisest malust ja selle hierarhilistest laiendustest, naiteks vahemalu voi suvapoordusega vilismalu.

UF korrosioonile vastupidavad materjalid (Materials resistant to corrosion by UF) (0) — vdivad olla vask, roostevaba teras,
alumiinium, alumiiniumoksiid, alumiiniumisulamid, nikkel vdi sulam, mis sisaldab niklit 60 % kaalust vdi rohkem, ja UFg
korrosiooni suhtes vastupidavad fluorosiisivesinikpoliimeerid, vastavalt sellele, mis on vajalik eraldusprotsessi liigist lahtu-
valt.

Pohigine (Matrix) (1 2 8 9) — oluliselt ithtlane aine faas, mis tdidab osakeste, niitkristallide ja kiududevahelise ruumi.

Madtehilve (Measurement uncertainty) (2) — iseloomustav parameeter, mis 95 % usutavusega méidrab &dra, missuguses
piirkonnas viljundviirtuse imber mdddetava muutuja dige védrtus asub. See vOtab arvesse korrigeerimata siistemaatilised
korvalekalded, korrigeerimata 16tku ja juhuslikud korvalekalded (vt ISO 10360-2 v&i VDI/VDE 2617).

Mehaaniline legeerimine (Mechanical Alloying) (1) — legeerimisprotsess, mis tekib elementide ja pdhisulami pulbrite seostu-
misel, seose katkemisel ja uuesti seostumisel mehhaanilise porke tagajirjel. Mittemetallilisi osakesi vdib sulamisse segada,
lisades vastavaid pulbreid.

Sulandi eraldamine (Melt Extraction) (1) — protsess, mille kiigus kiirel tahkestamisel eraldatakse paelakujuline metallisula-
mist toode, mis saadakse poorleva ja jahutatud lithikese plokisegmendi uputamisel sulametallisulami vanni.

NB! Kiire tahkestamine on sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 K/s.

Sulandi ketramine (Melt Spinning) (1) — protsess, mille kdigus tahkestatakse kiiresti sulametallijuga, mis pdrkub vastu
poorlevat jahutatud plokki, tekitades helbe-, pacla- v6i vardakujulisi saadusi.

NB! Kiire tahkestamine on_ sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 K]s.

Mikroarvuti mikroskeem (Microcomputer microcircuit) (3) — monoliit-integraalliilitus vi mitmekiibiline integraalliilitus, mis
sisaldab aritmeetika-loogikaseadet (ALU), mis on vdimeline tditma pohimilus asuvaid iildotstarbelisi kidske pohimilus
sisalduvate andmete kohta.

NB! Pohimdlu voib olla laiendatud valismdlu abil.

Mikroprotsessor mikroskeem (Microprocessor microcircuit) (3) — monoliit-integraalliilitus voi mitmekiibiline integraalliilitus, mis
sisaldab aritmeetika-loogikaseadet (ALU), mis on vdimeline tditma valismélus asuvaid tildotstarbelisi kdskude jadasid.

NB! 1: " Mikroprotsessor mikroskeem "' ei sisalda iildjuhul integraalse komponendina malu, kuhu kasutajal oleks voimalik pésrduda,
kuigi voib kasutada samal kiibil asuvat mdlu oma loogiliste funktsioonide tditmiseks.

NB! 2: See definitsioon holmab ka kiibikomplekte, mis on kavandatud " mikroprotsessor mikroskeemina'' koos toimima.
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Mikroorganismid (Microorganisms) (1 2) — bakterid, viirused, mitkoplasmad, riketsiad, klamiiiidiad vdi seened, nii loodus-
likult, parandatud voi modifitseeritud, kas isoleeritud eluskultuuride voi aine kujul, kaasa arvatud elusained, mida on
teadlikult nakatatud voi saastatud nimetatud kultuuridega.

Monoliit-integraalliilitus (Monolithic integrated circuit) (3) — passiivsete vdi aktiivsete voi molemat liiki vooluahela elemen-
tide kombinatsioon, mis:

a. moodustatakse difusioonimenetluse, sisestusmenetluse vdi sadestusmenetluse teel ithe pooljuhtmaterjali tiiki (nn kiibi
sees vOi peal;

b. mida vdib kisitleda kui lahutamatut tervikut ning
c. mis tdidab vooluahela iilesannet (iilesandeid).

NB! Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne vi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks takisti,
itks kondensaator jne.

Monospektraalsed pildiandurid (Monospectral imaging sensors) (6) — voimelised omandama kujutise andmeid iihest diskreet-
sest spektriribast.

Mitmekiibiline integraalliilitus (Multichip integrated circuit) (3) — kaks vdi enam monoliit-integraalliilitust, mis on ithendatud
tihisele pohimikule.

Mitme andmevoo tootlus (Multi-data-stream processing) (4) — mikroprogramm- voi seadmearhitektuuritehnika, mis
voimaldab samaaegselt toodelda kaht voi enamat andmejada tihe voi enama kasujada abil, kasutades seejuures:

a. tihe kidsuvoo ja mitme andmevooga (SIMD) arvutiarhitektuuri nagu vektor- vdi maatriksprotsessorites;
b. mitmekordset ithe kdsuvoo ja mitme andmevooga (MSIMD) arhitektuuri;

¢. mitme kédsuvoo ja mitme andmevooga (MIMD) arhitektuuri, kaasa arvatud need arhitektuurid, mis on tihedalt sides-
tatud, lahedalt sidestatud vo6i norgalt sidestatud, voi

d. struktureeritud toodtlevate elementide massiive, kaasa arvatud siistoolsed massiivid.

NB! Mikroprogramm on elementaarsete kiskude jada, mida sdilitatakse erilises maluseadmes ja mille tditmise kdivitab tema viitekdisu
saabumine kdsuregistrisse.

Multispektraalsed pildiandurid (Multispectral imaging sensors) (6) — voimelised iiheaegselt voi jdrjestikku omandama kujutise
andmeid kahes voi enamas diskreetses spektriribas. Andureid, mis on tundlikud rohkem kui kahekiimnes diskreetses
spektraalribas, kutsutakse ka hiiperspektraalseteks pildianduriteks.

Looduslik uraan (Natural uranium) (0) — looduses esinevat isotoopide segu sisaldav uraan.

Vorgu juurdepddsu kontroller (Network access controller) (4) — hajutatud teabevorgu fiiiisiline liides. See kasutab sama
edastusmeediumi, mis to6tab koikjal sama digitaalse edastuskiirusega, kasutades edastamisel arbitreerimist (nt loa voi liikluse
tuvastust). Soltumata teistest, valib ta andmepaketid v6i andmegrupid (nt IEEE 802), mis on talle adresseeritud. Selle sdlme
voib liita arvutile voi telekommunikatsiooniseadmele, et tagada juurdepids teabevahetusele.

Neuroarvuti (Neural computer) (4) — arvutusseade, mis on konstrueeritud voi muudetud jéljendama iiksiku neuroni voi
enamate neuronite kditumist, st arvutusseade, mille riistvaral on vdime reguleerida eclnevate andmete pohjal suure hulga
arvutuselementide omavaheliste seoste kaalu ja arvu.

Miiratase (Noise level) (6) — elektrisignaal, mida esitatakse vdimsuse spektraaltihedusena. Tippudevaheline miiranivoo on
esitatud valemina S%pp = 8Ny(f,-f;), kus Spp on signaali tippudevaheline viirtus (nt nanoteslades), Ny on vdimsuse
spektraaltihedus (nt (nanotesla)?/Hz) ja (fo-f;) tdhistab meid huvitavat sagedusriba.

Tuumareaktor (Nuclear reactor) (0) — reaktorianumas paiknevad voi vahetult selle kiilge kinnitatud osad, seadmed, mis
reguleerivad reaktori siidamiku voimsustaset, ning komponendid, mis tavaliselt sisaldavad reaktori siidamiku primaarset
jahutusainet, puutuvad sellega vahetult kokku voi kontrollivad seda.

Arvjuhtimine (Numerical control) (2) — sooritatava toimingu automaatjuhtimisseade, mis kasutab tavaliselt toimingu kestel
sisestatavaid arvandmeid (vt ISO 2382).

Objektkood (Object code) (9) — ithe vdi mitme protsessi mugava esitusviisi (ldhtekoodi (lihtekeele)), seadme poolt tdidetav
vorm, mis on muundatud programmeerimissiisteemi abil.



13.3.2006

Euroopa Liidu Teataja

L 74/13

Optiline voimendamine (Optical amplification) (5) — optilises sides kasutatav voimendustehnika, kus véimendatakse eraldi-
asetseva optilise allika genereeritud optilisi signaale neid elektrilisteks signaalideks muundamata, st kasutades optilisi
pooljuhtvoimendeid, kiudoptilisi luminestsentsvéimendeid.

Optiline arvuti (Optical computer) (4) — arvuti, mis on konstrueeritud voi kohandatud kasutama andmete esitamiseks
valgust ning mille loogilised arvutuselemendid pohinevad omavahel vahetult seotud optilistel lilitustel.

Optiline integraalliilitus (Optical integrated circuit) (3) — monoliit-integraalliilitus voi hiibriidintegraalliilitus, mis sisaldab iiht v6i
mitut osa, mis on kavandatud toimima valgusandurina voi valguskiirgurina voi tditma optilisi voi elektro-optilisi funkt-
sioone.

Optiline kommuteerimine (Optical switching) (5) — optiliste signaalide marsruutimine v6i kommuteerimine ilma nende
muundamiseta elektrilisteks.

Uldine voolutihedus (Overall current density) (3) — mahise amperkeerdude arv (st mahise keerdude arv, mis on korrutatud
maksimaalse voolu tugevusega, mis igas keerus voolab) jagatud kogu mihise ristldikepindalaga (kaasa arvatud ilijuhtivad
kiud, metallist maatriksid, milles asuvad iilijuhtivad kiud, kattematerjalid, jahutuskanalid jne).

Osalisriik (Participating state) (7 9) — Wassenaari kokkuleppes osalev riik (vt www.wassenaar.org).
Tippvaimsus (Peak power) (6) — dZaulides viljendatud impulsi energia, mis on jagatud impulsi kestusega sekundites.

Personaalne Riipkaart (Personalized smart card) (5) — spetsiifiliseks kasutuseks programmeeritud mikroliilitust sisaldav
kiipkaart, mida ei ole voimalik ringi programmeerida muudeks kasutajapoolseteks rakendusteks.

Véimsuse juhtimine (Power management) (7) — korgusmooturi lihetatud signaali véimsuse muutmine selliselt, et husdi-
dukil korgusemddtmiseks vastuvoetud voimsus oleks alati minimaalne.

Rohuandurid (Pressure transducers) (2) — seadmed, mis muudavad rdhu mddtmised elektrisignaaliks.

Eelnevalt eraldatud (Previously separated) (0 1) — suvaliselt valitud protsessi kasutamine, mille eesmirgiks on jilgitava
isotoobi kontsentratsiooni tdstmine.

Pohijuhtimine (Primary flight control) (7) — dhusdiduki stabiilsuse ja manoovrite juhtimine, kasutades jdudude/momentide
tekitajaid, st aerodiinaamilisi juhtpindu voi tdukejou reaktsiooni (vektorjuhtimist).

Pohiline koostisosa (Principal element) (4) — 4. kategooria kohaselt on péhilise koostisosaga tegemist siis, kui selle asenda-
misvédrtus on ile 35 % sellise siisteemi koguvéirtusest, mille koostisosa see on. Koostisosa véirtus on hind, mida
siisteemi valmistaja vOi koostaja selle koostisosa eest maksab. Koguvéirtus on tavapdrane rahvusvaheline miitigihind,
mille eest toimub miiiik mitteasjaomastele pooltele valmistamiskohas voi kaubasaadetise kinnitamisel.

Tootmine (GTN NTN koik) — kaik tootmisetapid, nditeks: konstrueerimine, toote insenerlahendus, valmistamine, integree-
rimine, montaaz, jirelevalve, katsetamine, kvaliteedi tagamine.

Tootmisvahendid (Production equipment) (1 7 9) — instrumendid, $abloonid, rakised, tooriistatornid, valuvormid, stantsid,
kinnitusvahendid, joondamisseadmed, katseseadmed, muud masinad ning nende osad, mis on eraldi konstrueeritud voi
modifitseeritud arenduse voi tootmise ithe vdi enama jirgu jaoks.

Tootmisseadmed (Production facilities) (7 9) — seadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud tarkvara, mis on integreeritud
arenduseks mdeldud seadeldistesse vdi iihte vdi mitmesse tootmisjarku.

Programm (Programme) (2 6) — kidskude jada protsessi sooritamiseks elektronarvuti abil kas vahetult tdidetaval voi
tdidetavaks muundataval kujul.

Impulsi kokkusurumine (Pulse compression) (6) — radari signaalimpulsi kodeerimine ja to6tlemine pikaajalisest lithiajaliseks,
sdilitades korge impulsienergia eelised.

Impulsi kestus (Pulse duration) (6) — laseri impulsi kestus mdddetuna impulsi poollaiusena (FWHI) (st impulsi tdislaius tema
tippintensiivsuse poolkdrgusel).

Kvantkriiptograafia (5) — krilptograafia meetodite kogum, milles kodeeringu jagatud voti moodustub mingi fuiisikalise
siisteemi kvantmehhaaniliste omaduste (sh kvantoptikast, kvantviljateooriast voi kvantelektrodiinaamikast otseselt tulene-
vate omaduste) modtetulemustest.

Hiidvalkelaser (Q-switched laser) (6) — laser, milles poordasustuses voi optilises resonaatoris salvestatud energia kiiratakse
salvestusele jdrgnevalt impulsis.

Radari sagedusliikuvus (Radar frequency agility) (6) — mis tahes tehnika, mis muudab pooljuhuslikus jirjestuses radari
impulss-saatja kandesagedust impulsside v6i impulsigruppide vahel vihemalt samavdrra kui impulsi ribalaius v6i rohkem.
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Radari hajaspekter (Radar spread spectrum) (6) — hajutab suhteliselt kitsa sagedusribaga signaali energia oluliselt laiemale
sagedusribale, kasutades juhuslikku vdi pooljuhuslikku kodeerimist.

Reaalajaline ribalaius (Real-time bandwidth) (2 3) — diinaamiliste signaalianaliisaatorite kdige laiem sageduspiirkond, mille
juures analiisaator on veel vdimeline tulemusi nditama voi salvestama mallu, pShjustamata seejuures sissetulevate andmete
analiiiisi katkestusi. Enama kui ithe kanaliga analiisaatorite korral tuleb arvutustes kasutada sellist kanalikonfiguratsiooni,
mille puhul saavutatakse kdige laiem reaalajaline ribalaius.

Reaalajas toitlemine (Real time processing) (6 7) — andmetootlus arvutisiisteemis, mis tagab ndutava teenindustaseme
garanteeritud kosteajaga, soltudes olemasolevatest vahenditest ja olenemata siisteemi koormusest, kui see teenus on
kéivitatud mingi vilise siindmuse poolt.

Nouetekohane (Required) (GTN 1-9) — kasutatuna koos sdnadega "tehnoloogia" voi "tarkvara”, tdhendab iiksnes seda
tehnoloogia voi tarkvara osa, mis peab tagama kontrollitud toimimistaseme, niitajate voi funktsioonide saavutamise voi
laiendamise. Sellist nduetekohast tehnoloogiat voi tarkvara vdivad omavahel jagada mitmed tooted.

Eraldusvoime (Resolution) (2) — mdoteseadme vdikseim inkrement; digitaalsetes modteseadmetes véikseim vaartust omav
bitt (vt ANSI B-89.1.12).

Robot (Robot) (2 8) — manipulatsioonimehhanism, mis voib olla nii pideval rajal kui ka punktist punkti kulgev, vdib
kasutada andureid ning millel on koik jirgmised omadused:

a. multifunktsionaalsus;

b. selle abil saab erinevate lilkumiste kaudu kohale asetada vGi suunata materjali, osi, tooriistu voi Spetsiaalseid seadmeid
kolmemddtmelises ruumis;

c. koosneb kolmest voi enamast suletud voi avatud ahelaga servoseadmest, mille hulka voivad kuuluda ka samm-
mootorid ning

d. on kasutaja-programmeeritav kas kasutades "Opetamine/kordamine" meetodit voi elektronarvuti abil, mis vdib olla
programmeeritav loogiline kontroller, st ilma mehaanilise vahelesegamiseta.

NB! Eespool esitatud definitsioon ei holma jirgmisi seadmeid:
1. manipulaatorid, mis on ainult kdsi- vi kaugjuhitavad;

2. fikseeritud jarjestusega manipulatsioonimehhanismid, mis on automaatselt litkuvad seadmed ning mis teostavad mehaaniliselt
programmeeritud litkumisi. Programm on mehaaniliselt piiratud asetatavate peatustega, nagu tapid ja nukid. Liikumiste jirjekord
ja radade ning nurkade valik ei ole varieeritav ega muudetav ei mehaaniliselt, elektrooniliselt ega elektriliselt;

3. mehaaniliselt juhitud muudetava jirjestusega manipulatsioonimehhanismid, mis on automaatselt liikuvad seadmed ning teostavad
mehaaniliselt kindlaid programmeeritud litkumisi. Programm on mehaaniliselt piiratud fikseeritud, kuid reguleeritavate peatustega,
nagu tapid ja nukid. Liikumiste jérjestus ning radade ja nurkade valik on varieeritav etteantud programmi mallide siseselt. Uhe voi
mitme litkumistelje programmi mallide varieerimine v3i muutmine (st tappide muutmine voi nukkide iimberasetamine) on teostatav
vaid mehaaniliste operatsioonide abil;

4. muud kui servo-juhitud muutuva jirjestusega manipulatsioonimehhanismid, mis on automaatselt liikuvad seadmed, ning mis
teostavad fikseeritud, mehaaniliselt programmeeritud litkumisi. Programm on varieeritav, kuid jarjestus toimub vaid mehaaniliselt
kinnitatud elektriliste kahendseadmete voi reguleeritavate peatustest saadavate kahendsignaalide pohjal;

5. virnastamisseadmed, mis on defineeritud kui Descartes’i koordinaatidega manipulatsiooniseadmed ning mis on vertikaalselt asetatud
laokastide virna integraalseks osaks ning on ette nahtud kastide sisu kdttesaamiseks voi taastamiseks.

Rotatsioonpulverisatsioon (Rotary atomisation) (1) — protsess, mille kiigus tsentrifugaaljdu mojul sulametallijuga voi seisev
sulametall pihustatakse mitte iile 500 mikromeetrise ldbimddduga tilkadeks.

Eelketrus (Roving) (1) — ligikaudu paralleelsetest heictest (tavaliselt 12-120) koosnev kimp.

NB! Heie on kogum ' monokiude" (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.

Viskumine (Run out, out-of-true running) (2) — telje radiaalne nihe peavolli ithe poorde jooksul, mdddetuna peavdlli teljega
risti asetseval tasapinnal, uuritava poorleva sise- voi vilispinna punktis (vt ISO 230/1 1986, 16ik 5.61).

Mastaabitegur (Scale factor) (giiroskoop voi kiirendusmdotur) (7) — véljundi véartuse muudu suhe sisendi vddrtuse muutu,
mida kavatsetakse modta. Mastaabiteguri vadrtus hinnatakse iildiselt sirge tdusust, mis saadakse sisend- ja valjundvaartusi
vahimruutude meetodiga sobitades, muutes tsiikliliselt sisendvaartusi iile kogu sisendvéirtuste piirkonna.
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Seadumisaeg (Settling time) (3) — aeg, mis kulub muundaja suvalise kahe nivoo vahel timberliilitamise korral, et valjund
saavutaks poolebitilise tdpsusega 1dppvadrtuse.

SHPL (Super high power laser) — iilivdimas laser.

Signaalianaliisaatorid (Signal analysers) (3) — seadmed, mis on vdimelised mddtma ja nditama mitmesageduslike signaalide
iihesageduslike komponentide pShiomadusi.

Signaalitootlus (Signal processing) (3 4 5 6) — viljastpoolt tulnud infot kandvate signaalide to6tlemine selliste algoritmidega
nagu ajaline kokkusurumine, filtreerimine, viljaeraldamine, valjavalimine, korrelatsioon, domeenidevaheline konvolutsioon
voi teisendused (nt Fourier’ kiirteisendus voi Walsh'i teisendus).

Tarkvara (Software) (GSN koik) — iihest voi mitmest programmist voi mikroprogrammist koosnev kogum, mis on paigu-
tatud mis tahes kittesaadavale viljundmeediale.

NB! Mikroprogramm on elementaarsete kiskude jada, mida sdilitatakse erilises maluseadmes ja mille taitmise kdivitab tema viitekdsu
saabumine kdsuregistrisse.

Lihtekood (voi lihtekeel) (Source code or language) (4 6 7 9) — ithe vdi mitme protsessi otstarbekohane avaldis, mida v3ib
programmeerimissiisteemi abil viia masinas tdidetavale kujule (objektkood (vGi objektkeel)).

Kosmoseaparaat (Spacecraft) (7 9) — aktiiv- ja passiivsatelliidid ja kosmosesondid.

Kosmosekindel (Space qualified) (3 6) — kasutatakse toodete puhul, mis on konstrueeritud, valmistatud ja katsetatud nii, et
need vastavad satelliitide voi suurtes kdrgustes kasutatavate lennusiisteemide, mis to6tavad 100 km kdrgusel voi korgemal,
viljasaatmise ja paigutamise suhtes kehtivatele erilistele elektri-, mehhaanika- v6i keskkonnanduetele.

Lohustuv erimaterjal (Special fissile material) (0) — plutoonium-239, uraan-233, uraaniisotoobi U-235 voi U-233 suhtes
rikastatud uraan ja koiki eelnimetatuid sisaldavad materjalid.

Erimoodul (Specific modulus) (0 1 9) — Youngi moodul paskalites, vastavalt N/m? jagatud erikaaluga N/m> mdddetuna
temperatuuril (296 + 2) K ((23 ¢+ 2) °C), (50 £ 5) % suhtelise niiskuse juures.

Eritombetugevus (Specific tensile strength) (0 1 9) — maksimaalne tdmbetugevus paskalites, vastavalt N/m? jagatud
erikaaluga N/m® méddetuna temperatuuril (296 * 2) K (23 +2) °C), (50 £ 5) % suhtelise niiskuse juures.

Lamepulbri tootmine sulametallist (Splat quenching) (1) — sulametalli joa kiire tahkestamise protsess joa porkumisel jahutatud
plokkide vastu, mille tulemusena moodustuvad helbed.

NB! Kiire tahkestamine on sula aine tahkestamine jahutuskiirusega iile 1 000 K/s.

Hajaspekter (Spread spectrum) (5) — tehnika, milles suhteliselt kitsaribalise sidekanali energia on levitatud iile palju laiema
energiaspektri.

Hajaspektriga radar (Spread spectrum radar) (6) — vt "radari hajaspekter”.

Stabiilsus (Stability) (7) — teatava parameetri variatsiooni standardhilve (1 sigma) oma kalibreeritud véirtusest, mis on
moddetud muutumatu temperatuuri tingimustes. Seda voib viljendada aja funktsioonina.

Keemiarelvade konventsiooniga (mitte) ithinenud riigid (States (not) Party to the Chemical Weapon Convention) (1) — riigid,
kelle suhtes keemiarelvade viljatootamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise konventsioon on/ei ole jdus-
tunud (vt www.opcw.org).

Pohimik (Substrate) (3) — alusmaterjali kiht koos ithendusradadega v&i ilma, mille peale vdi sisse voib paigutada diskreet-
komponente voi integraalliilitusi.

NB! 1: Diskreetkomponent on eraldi pakitud vooluahela element, millel on oma valisiihendused.

NB! 2: Vooluahela element on vooluahela iiksik aktiivne voi passiivne funktsionaalne osa, nditeks iiks diood, iiks transistor, iiks
takisti, iiks kondensaator jne.
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Substraattoorikud (Substrate blanks) (6) — monoliitsed ithendid, mille suurus on sobiv selliste optiliste elementide tootmi-
seks nagu peeglid voi optilised aknad.

Toksiini alariihm (Sub-unit of toxin) (1) — struktuurselt ja funktsionaalselt kogu toksiini diskreetkomponent.

Supersulamid (Superalloys) (2 9) — nikli-, koobalti- vdi rauapdhised sulamid, mis on tugevamad kui mis tahes AISI 300
seeria sulamid temperatuuridel ile 922 K (649 °C) ja rasketes keskkonna- ja to6tingimustes.

Ulijuhtivad materjalid (Superconductive) (1 3 6 8) — materjalid, nditeks metallid, sulamid vdi ithendid, mis vdivad kaotada
tdielikult oma elektritakistuse, st vdivad omandada 16pmatult suure elektrijuhtivuse ning kanda iile viga suuri elektrivoole
ilma Joule'i soojenemiseta.

NB! Aine "iilijubtivat" olekut iseloomustavad individuaalselt " kriitiline temperatuur ", kriitiline magnetvali, mis soltub tempera-
tuurist, ning kriitiline voolutihedus, mis soltub nii temperatuurist kui ka magnetviljast.

Ulivdimas laser (Super High Power Laser) (SHPL) (6) — laser, mille viljundenergia impulsis (tervikuna vi osana sellest)
iiletab 1 kJ 50 ms jooksul voi mille keskmine voi pidevlaine (CW) vdimsus iiletab 20 kW.

Uliplastne vormimine (Superplastic forming) (1 2) — kuumvormimisprotsess, mille kdigus saavutatakse metallidel, millistel
toatemperatuuril tavalisel venitamiskatsel on katkemispunktis viike suhteline pikenemine (vahem kui 20 %), kuumutamist
kasutades vihemalt kahekordne suhtelise pikenemise kasv.

Siimmeetriline algoritm (Symmetric algorithm) (5) — kriiptograafiline algoritm, mis kasutab nii kriipteerimise kui ka
dekriipteerimise puhul ithesugust votit.

NB! " Siimmeetriliste algoritmide'' tavakasutuseks on andmete konfidentsiaalsuse tagamine.

Marsruudid (System track) (6) — toodeldud, korreleeritud (radari sihtmirgi ja lennu plaanijargse asukoha andmed) ning
ajakohastatud Shusdiduki asukoha raport, mis on lennujuhtimiskeskuse lennujuhtidele kittesaadav.

Siistoolsed maatriksarvutid (Systolic array computer) (4) — arvutid, milles kasutaja voib diinaamiliselt ohjata andmete voogu
ja muutumist loogikaliilituste tasemel.

Lint (Tape) (1) — materjal, mis on valmistatud pdimitud vdi tthesuunalistest monokiududest, heidest, eelketrusest, kdisikutest
vOi Iongadest jm, tavaliselt vaiguga impregneeritud.

NB! Heie on kogum ' monokiude" (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.

Tehnoloogia (Technology) (GTN NTN koik) — spetsiifiline teave, mis on ette nihtud kaupade arendamiseks, tootmiseks voi
kasutamiseks. See teave esineb tehnilise informatsiooni vdi tehnilise abi kujul.

NB! 1: Tehniline abi voib esineda juhiste, oskuste, valjadppe, tooalaste teadmiste ja konsultatsiooniteenuste vormis ning voib sisaldada
ka tehniliste andmete edastamist.

NB! 2: Tehnilised andmed voivad esineda tehniliste jooniste, plaanide, diagrammide, mudelite, valemite, tabelite, insener-tehniliste
projektide ja spetsifikatsioonide, kdsiraamatute ja juhiste kujul kas kirjalikult v6i muudele andmekandjatele voi seadmetele,
nagu nditeks magnetkettad, helilindid, piisimalud, salvestatuna.

Kallutatav spindel (Tilting spindle) (2) — to6riista hoidev spindel, mis muudab masinto6tlemisprotsessi kiigus oma kesktelje
poordenurka mis tahes muu telje suhtes.

Ajakonstant (Time constant) (6) — aeg, mis kulub valgusmojustuse andmisest 1-1/e-kordseks voolutugevuse kasvuks tema
loppviirtusest (st 63 %-ni 1oppvéirtusest).

Téielikult automatiseeritud lennujuhtimine (Total control of flight) (7) — Ghusdidukite seisundi muutujate ja lennutrajektoori
automatiseeritud kontroll, et tagada tilesande eesmirkide saavutamine vastavalt reaalajas muutunud eesmirkidele, ohtudele
voi teistele Ghustidukitele.
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Taielik digitaalne edastuskiirus (Total digital transfer rate) (5) — ajaithikus digitaalse andmeedastussiisteemi vastavate seadmete
vahel liikuvate bittide arv, kaasa arvatud reakodeerimisbitid, talitusbitid jne.

NB! Vt ka " digitaalne edastuskiirus'".

Koisik (Tow) (1) — kogum monokiude, mis on tavaliselt ligikaudu paralleelsed.

Toksiinid (Toxins) (1) — toksiinid, mis esinevad sihilikult isoleeritud preparaatide voi segudena, olenemata tootmisviisist,
vilja arvatud toksiinid, mis esinevad selliste teiste materjalide nagu patoloogiliste néidiste, pollukultuuride, toiduainete voi

mikroorganismide kiilvivarude saasteainetena.

Siirdelaser (Transfer laser) (6) — laser, milles laseri aktiivaine osakesi ergastatakse mitteaktiivaine aatomite vdi molekulide
pdrkumisel aktiivaine aatomite vdi molekulidega iilekantud energia abil.

Timmitav (Tunable) (6) — laseri voime tekitada pidevat viljundvoimsust igal sagedusel iile paljude lasersiirete piirkonna.
Laserit, mis vdimaldab saada diskreetseid lainepikkusi iihel lasersiirdel, ei loeta timmitavaks.

Mehitamata Ghusdiduk (Unmanned Aerial Vechicle — UAV) — igasugune Shusdiduk, mis on vdimeline lendu alustama ja
sooritama kontrollitavat ja juhitavat lendu ning navigeerima ilma inimpiloodita pardal.

Uraaniisotoobi U235 voi U233 suhtes rikastatud uraan (Uranium enriched in the isotopes 235 or 233) (0) — uraan, mis
sisaldab uraaniisotoopi U235 v6i U233 voi molemat nimetatud uraaniisotoopi sellisel hulgal, et nende isotoopide

summaarse koguse suhe isotoobi 238 kogusesse on suurem kui looduslikult esinev isotoopide 235 ja 238 suhe (0,71 %).

Kasutamine (Use) (GTN NTN koik) — toimimine, paigaldus (sh kohapealne paigaldus), hooldus (kontroll), remont, kapi-
taalremont ja renoveerimine.

Kasutajal juurdepddsetav programmeeritavus (User-accessible programmability) (6) — omadus, mis lubab kasutajal sisestada,
modifitseerida vdi asendada programme teisiti kui:

a. muutes fiiiisiliselt liilitusskeemi voi {ihendusi voi

b. talitlusviiside sittimine, kaasa arvatud parameetrite sisestuse abil.

Vaktsiin (Vaccine) (1) — ravimvormis olev ravim, millel on valmistaja- voi kasutajariigi reguleerivate asutuste antud litsents
voi miiiigiluba voi kliiniliste uuringutega seotud luba ja mis on mdeldud nende inimeste vdi loomade immunoloogilise

kaitsesiisteemi tohustamiseks haiguste drahoidmise eesmirgil, kellele seda manustatakse.

Vaakumpulverisatsioon (Vacuum atomisation) (1) — protsess, mille kdigus vaakumisse suunatud sula metallisulamijuga
pihustub seal lahustunud gaasi kiirel paisumisel piiskadeks, mille 1abimddt on 500 mikromeetrit ja vihem.

Muudetava tiivageomeetriaga aerodiinaamilised pinnad (Variable geometry airfoils) (7) — kandepinna tagumisel serval taga-
tiibade ja trimmerite voi esiserval eestiibade voi kallutatava nina langetamise kasutamine, mille asendit saab lennu ajal
juhtida.

Long (Yarn) (1) — kimp keerutatud heiet.

NB! Heie on kogum 'monokiude" (tavaliselt iile 200), mis on ligikaudu paralleelsed.
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KAESOLEVAS LISAS KASUTATUD AKRONUUMID JA LUHENDID

Defineeritud terminina akroniiiimi voi lithendi leiab ka pealkirja alt "Kaesolevas lisas kasutatud moisted”.

\?(!)(IR E)IIJ\]P%IIJ\I]\I/; TAHENDUS

ABEC Annular Bearing Engineers Committee (rull-laagritootjate ithendus)

AGMA American Gear Manufacturers’ Association (Ameerika ajamitootjate iihendus)

AHRS attitude and heading reference systems (suuna ja positsiooni mairamise siisteemid)

AISI American Iron and Steel Institute (Ameerika Raua ja Terase Instituut)

ALU arithmetic logic unit (aritmeetika-loogikaseade)

ANSI American National Standards Institute (Ameerika Riiklik Standardiinstituut)

ASTM American Society for Testing and Materials (USA Materjalide Katsetamise Uhing)

ATC air traffic control (lennujuhtimine)

AVLIS atomic vapour laser isotope separation (atomaarse gaasi isotoopiline laser-eraldus)

CAD computer-aided-design (raalprojekteerimine)

CAS Chemical Abstracts Service (keemiaalane referaatteenindus)

CCITT International Telegraph and Telephone Consultative Committee (Rahvusvaheline Telegraafi ja Telefoni Konsul-
tatiivkomitee)

CDU control and display unit (juhtimis- ja kuvarmoodul)

CEP circular error probable (tdendolise vea ring)

CNTD controlled nucleation thermal deposition (kontrollitud idustamisega termiline sadestamine)

CRISLA chemical reaction by isotope selective laser activation (laseraktiveeritud keemiline reaktsioon)

CVD chemical vapour deposition (keemiline aurustamine-sadestamine)

cw chemical warfare (keemiasdda)

cw continuous wave (pidevlaine)

(for lasers)

DME distance measuring equipment (kaugusmddtur)

DS directionally solidified (suunatult tahkestatud)

EB-PVD electron beam physical vapour deposition (elektronkiire abil toimuv fuiisikaline aurustamine-sadestamine)

EBU European Broadcasting Union (Euroopa Ringhddlinguliit)

ECM electro-chemical machining (elektrokeemiline t66tlus)

ECR electron cyclotron resonance (elektrontsiiklotronresonants)

EDM electrical discharge machines (elektroerosioontootlus)

EEPROMS electrically erasable programmable read only memory (programmeeritav elekterkustutusega piisimalu)
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VOI LUHEND TAHENDUS

EIA Electronic Industries Association (Elektroonikatoostuste Uhendus)

EMC electromagnetic compatibility (elektromagnetiline tthilduvus)

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut)

FFT Fast Fourier Transform (Fourier’ kiirteisendus)

GLONASS global navigation satellite system (globaalne sattelliitnavigatsioonisiisteem)

GPS global positioning system (globaalne positsioneerimissiisteem)

HBT hetero-bipolar transistors (hetero-bipolaarsed transistorid)

HDDR high density digital recording (korglahutuslik digitaalsalvestus)

HEMT high electron mobility transistors (elektronide korgliikuvusega transistor)

ICAO International Civil Aviation Organisation (Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon)

IEC International Electro-technical Commission (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon)

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut)

[FOV instantaneous-field-of-view (hetkeline vaatevali)

ILS instrument landing system (instrumentaalmaandumissiisteem)

IRIG inter-range instrumentation group (salvestusmeetodite normeerimise komisjon)

ISAR inverse synthetic aperture radar (inverteeritud siinteesapertuuriga radar)

1SO-kood International Organization for Standardization (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon)

ITU International Telecommunication Union (Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit)

JIS Japanese Industrial Standard (Jaapani to6stusstandard)

JT Joule-Thomson

LIDAR light detection and ranging (laserlokaator)

LRU line replaceable unit (liini vahetatav moodul)

MAC message authentication code (sdnumi autentimiskood)

Mach ratio of speed of an object to speed of sound (after Emst Mach) (eseme kiiruse suhe heli kiirusesse samas
keskkonnas (Ernst Machi jdrgi))

MLIS molecular laser isotopic separation (molekulide laserergastusel pohinev eraldamine)

MLS microwave landing systems (mikrolainemaandumissiisteemid)

MOCVD metal organic chemical vapour deposition (keemiline aurustamine-sadestamine metallorgaanilistest ithendi-
test)

MRI magnetic resonance imaging (magnetresonantskuvamine)
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MTBF mean-time-between-failures (keskmine torketusviltus)

Mtops million theoretical operations per second (miljon teoreetilist operatsiooni sekundis)

MTTF mean-time-to-failure (keskmine kasutusaeg tdrkeni)

NBC Nuclear, Biological and Chemical (tuuma-, bioloogiline ja keemiline ehk massihavitus-)

NDT non-destructive test (mittepurustav katsetus)

PAR precision approach radar (tippislahenemisradar)

PIN personal identification number (PIN-kood)

ppm parts per million (miljondikosa)

PSD power spectral density (vdimsuse spektraaltihedus)

QAM quadrature-amplitude-modulation (kvadratuurne amplituudmodulatsioon)

RF radio frequency (raadiosagedus)

SACMA Suppliers of Advanced Composite Materials Association (Edendatud Komposiitmaterjalide Tarnijate Assotsiat-
sioon)

SAR synthetic aperture radar (siinteesapertuuriga radar)

SC single crystal (monokristall)

SLAR sidelooking airborne radar (Shusdiduki pardal kiilgvaateradar)

SMPTE Society of Motion Picture and Television Engineers (Filmi- ja Televisiooniinseneride Uhing)

SRA shop replaceable assembly (tookojas vahetatav agregaat)

SRAM static random access memory (staatiline muutmalu)

SRM SACMA Recommended Methods (SACMA soovitatavad meetodid)

SSB single sideband (ithe kiilgribaga)

SSR secondary surveillance radar (sekundaarseireradar)

TCSEC trusted computer system evaluation criteria (Ameerika arvutisiisteemide informatsiooniturvalisuse hindamis-
norm)

TIR total indicated reading (kogu tulemus)

uv ultraviolett

UTS ultimate tensile strength (tdmbetugevus)

VOR very high frequency omni-directional range (iilikdrgsageduslik ringsuunaline raadiomajakas)

YAG yttrium/aluminum garnet (iitrium/alumiiniumgranaat)
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0A Siisteemid, seadmed ja komponendid
0A001 Tuumareaktorid ja spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud voi valmistatud seadmed ja komponendid:

a. tuumareaktorid, mis on vdimelised kdigus hoidma kontrollitavat isekulgevat tuumade 16hastumise ahel-
reaktsiooni;

b. metallanumad v&i nende olulised osad, spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud hoidma tuumareaktori
sidamikku, kaasa arvatud reaktorianuma kaas reaktori surveanuma jaoks;

¢. manipuleeritavad seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud tuumakiituse tuumareak-
torisse sisseviimiseks voi sealt eemaldamiseks;

d. reaktori kontrollvardad, mis on spetsiaalselt projekteeritud v&i valmistatud tuumareaktoris toimuva
tuuma I6hustumise protsessi kontrollimiseks, nende toetus- ja riputustarindid, varraste ajamid ning
varraste juhiktorud;

e. reaktori survetorud, mis on spetsiaalselt projekteeritud v0i valmistatud sisaldama tuumareaktoris
kiituseelemente ja primaarjahutit t66r6hul ile 5,1 MPa;

f. tsirkooniumist ja selle sulamitest valmistatud torud voi torusdlmed, milles hafniumi ja tsirkooniumi
suhe kaalu jirgi on vdiksem kui 1:500 ja mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutami-
seks tuumareaktorites;

g. jahuti pumbad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud primaarjahuti tsirkulatsiooni tekita-
miseks tuumareaktoris;

h. tuumareaktori siseosad, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud kasutamiseks tuumareaktoris,
sealhulgas siidamiku kandetarindid, kiitusekanalid, soojusekraanid, deflektorid, siidamiku restplaadid ja

hajutiplaadid;

Markus: Punkti 0A001.h tihendavad reaktori siscosad koiki olulisi struktuure reaktorianumas, millel on iiks voi
enam iilesannet, nagu siidamiku toestamine, kiituse asetuse sdilitamine, primaarjahuti voolu suunamine,
reaktorianuma kiirgusvarje ning siidamikusiseste seadmete juhtimine.

i. soojusvahetid (aurugeneraatorid), mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks
tuumareaktori primaarjahutusringis;

j. neutronite detekteerimis- ja mddteriistad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud neutronvoo
taseme kindlaksmadramiseks tuumareaktori siiddamikus.
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Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Isotoopide eraldustehased loodusliku uraani isotoopide, vaesestatud uraani isotoopide ja IGhustuvate erimaterja-
lide isotoopide eraldamiseks ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud seadmed ja
komponendid:

a. tehased, mis on spetsiaalselt kavandatud loodusliku uraani isotoopide, vaesestatud uraani isotoopide,
Iohustuvate erimaterjalide isotoopide eraldamiseks jargnevalt:

1.

e

gaastsentrifugaaleraldustehas;

. gaasdifusiooneraldustehas;

. aerodiinaamiline eraldustehas;

. keemilise vahetusprotsessiga eraldustehas;

. ioonvahetuseraldustehas;

. atomaarse gaasi isotoopide lasereraldustehas (AVLIS);
. molekulaarne isotoopide lasereraldustehas (MLIS);

. plasmaeraldustehas;

elektromagnetiline eraldustehas;

b. gaasitsentrifuugid, komplektid ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud
gaasilise tsentrifugaaleraldusprotsessi jaoks, nagu:

Markus: Punktis 0BOO1.b tihendab korge tugevus/tihedussuhtega materjal jargmist:

10.

a. martensiitvanandatud teras, mille tombetugevus on 2 050 MPa vdi rohkem;
b. alumiiniumisulamid, mille tombetugevus on 460 MPa vdi rohkem; voi

c. "kiud- voi niitmaterjal ", mille " erimoodul " on suurem kui 3,18 x 106 m ning mille " eritom-
betugevus" on suurem kui 76,2 x 103 m;

. gaasitsentrifuugid;
. terviklikud rootorsdlmed;

. korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud rootori torusilindrid seinapaksusega 12 mm

voi vihem ja diameetriga 75-400 mm;

. korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud rongad voi 166tsad seinapaksusega 3 mm

voi vihem ja diameetriga 75-400 mm, mis on mdeldud rootortoru kohalikuks toetamiseks voi
mitme sellise thendamiseks;

. korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud ja rootortoru sisse paigaldamiseks moeldud

tokestid diameetriga 75-400 mm;

. korge tugevuse/tiheduse suhtega materjalist valmistatud ja rootortoru otstele mdeldud iilemised ja

alumised korgid diameetriga 75-400 mm;

. magnetilised ripplaagrid, milles rongasmagnet holjub UF4 vastupidavatest materjalidest valmistatud

tmbrises, sisaldades summutavat keskkonda ja omades magnetilist sidestust magnetpooluse voi
teise, rootori iilemisele kaanele sobitatud magnetiga;

. spetsiaalselt valmistatud laagrid, mis sisaldavad poolkerakujulisi vastaslaagreid (pivot-cup) ning on

monteeritud summutile;

. molekulaarpumbad, mis koosnevad silindritest, millel on sisse freesitud vdi pressitud spiraalsed

sooned ning puuritud augud;

rongakujulised mootori staatorid mitmefaasiliste vahelduvvoolu hiisterees- (v3i reluktants-) mooto-
rite siinkroonseks tooks vaakumis sagedusvahemikus 600-2 000 Hz ja voimsuse vahemikus
50-1 000 VA;
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b. (jitkub)

11. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud vdi nendega kaitstud gaasitsentrifuugi
rootortoru agregaadi korpus|vastuvotja, mis koosneb jdigast silindrist seinapaksusega kuni
30 mm ja on tipselt toodeldud otstega;

12. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kulbid, mis koosnevad
kuni 12mm sisediameetriga torudest ja on ette nahtud UFy gaasi eraldamiseks tsentrifuugrootor-
torust Pitot’ toru meetodil;

13. gaasi tsentrifuugrikastamise mootorite staatorite toiteks spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud
sagedusmuundurid (konverterid voi inverterid) ja nende spetsiaalselt konstrueeritud osad, millel on
koik jargmised tunnused:

a. mitmefaasiline viljund 600-2 000 Hz;
b. sageduse stabiilsus on parem kui 0,1 %;
¢. harmoonmoonutused on alla 2 % ning
d. efektiivsus on iile 80 %;

c. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud gaasilise difusiooneraldus-
protsessi jaoks:

1. gaasilise difusiooni tdkked, mis on valmistatud UFy korrosioonile vastupidavast poorsest metallist,
poliimeerist vdi keraamikast, pooride suurusega 10-100 nm, paksusega 5 mm v&i vihem ja toru-
kujulised diameetriga 25 mm voi vihem;

2. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud vdi nendega kaitstud gaasi difuusori
korpused;

3. kompressorid (sundtoitega, tsentrifugaalse ja teljesihilise vooluga) voi gaasipuhurid imivdimsusega
1 m’/min vdi rohkem ja véljundrdhuga kuni 666,7 kPa ning mis on valmistatud UF4 korrosioonile
vastupidavatest materjalidest voi nendega kaitstud;

4. punktis 0B001.c.3 nimetatud poorleva volli tihendid kompressoritele ja puhuritele, mille kavandatud
puhvergaasi sisselekke kiirus on viiksem kui 1 000 cm?/min;

5. soojusvahetid, mis on valmistatud alumiiniumist, vasest, niklist vdi sulamitest, mis sisaldavad
rohkem kui 60 massiprotsenti niklit, vdi nende metallide kombinatsioonidest kattetorudena, mis
on kavandatud t60ks alardhul sellise lekkekiirusega, mis piirab rohutdusu vaiksemaks kui 10 Pa
tunnis, rohuerinevusel 100 kPa;

6. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud 166tsklapid diameetriga
40-1500 mmy;

d. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud aerodiinaamilise eraldus-
protsessi jaoks:

1. UFg4 korrosioonile vastupidavatest materjalidest eraldusdiiiisid, mis koosnevad pilukujulistest kumeratest
kanalitest koverusraadiusega alla 1 mm, millel on diiisi sees eralduslaba diiiisist labivoolava gaasi
jaotamiseks kaheks vooks;

2. UFg4 korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud tangentsiaalse sisse-
vooluga juhitavad silindrilised voi koonilised torud (turbulentstorud) diameetriga 0,5-4 c¢m ning
pikkuse-diameetri suhtega 20:1 voi vdhem, mis on ithe vdi mitme tangentsiaalse sissevooluavaga;

3. UFg4 korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kompressorid (sundtoi-
tega, tsentrifugaalse ja teljesihilise vooluga) vdi gaasipuhurid imivoimsusega 2 m>3/min v&i enam ja
poorleva volli tihendid nende jaoks;

4. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud soojusvahetid;

5. UFg4 korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud aerodiinaamilise eral-
duselemendi korpused turbulentstorude voi eraldusdiiiiside jaoks;

6. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud 166tsklapid diameetriga
40-1500 mmy;

7. protsessisiisteemid UFg eraldamiseks kandevgaasist (vesinik voi heelium) UFg sisaldusega kuni iiks
miljondikosa voi vihem, kaasa arvatud:

a. krilogeensed soojusvahetid ja kriioseparaatorid, mis taluvad -120°C (153 K) voi madalamat
temperatuuri;
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d. (jatkub)
b. kriiogeensed jahutusseadmed, mis taluvad —120 °C (153 K) vdi madalamat temperatuuri;
c. eraldusdiiiisi- voi turbulentstoruseadmed UFg4 eraldamiseks kandevgaasist;

d. UFg kiilmloksud, mis taluvad 253 K (-20 °C) vdi madalamat temperatuuri;

e. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud keemilisel vahetusel
pohineva eraldusprotsessi jaoks:

1. kontsentreeritud soolhappele vastupidavad kiirvahetuse vedelik-vedelik impulsskolonnid iihel astmel
viibimisajaga 30 s vdi vahem (valmistatud vdi vooderdatud sobivate plastmaterjalidega, nt fluoro-
siisivesinikpoliimeerid v6i klaas);

2. kontsentreeritud soolhappele vastupidavad kiirvahetuse vedelik-vedelik tsentrifugaalsed kontaktorid
toolava resideerimisajaga 30 s voi vdhem (valmistatud voi vooderdatud sobivate plastmaterjalidega,
nt fluorosiisivesinikpoliimeerid voi klaas);

3. kontsentreeritud soolhappe lahusele vastupidavad elektrokeemilise reduktsiooni kambrid uraani taan-
damiseks iihest valentsolekust teise;

4. sobivatest materjalidest (nt klaas, fluorosiisivesinikpoliimeerid, poliifeniitilsulfaat, poliieetersulfoon ja
vaiguga immutatud grafiit) valmistatud voi nendega kaitstud elektrokeemilise reduktsiooni kambrite
etteandmise seadmed U** vdtmiseks orgaanilisest voost ja nende protsessivooga kontaktis olevad
osad;

5. etteannet ettevalmistavad siisteemid korge puhtusega uraankloriidlahuse valmistamiseks, mis koos-
nevad lahustamise, lahusti eraldamise ja/vi ioonvahetuse seadmetest lahuse puhastamiseks, ja elek-
trolitiitilised rakud U*6 v&i U** taandamiseks U*3-ks;

6. uraani oksiideerimissiisteemid U*3 oksiideerimiseks U*%;

f. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud ioonvahetusega eraldus-
protsessi jaoks:

1. kiirelt reageerivad ioonvahetusvaigud, membraanikujulised vdi poorsed makrovorgustikuga vaigud,
milles aktiivsed keemilised vahetusrithmad piirduvad mitteaktiivse poorse tugistruktuuri pinnakattega
ning teised komposiitstruktuurid mis tahes sobival kujul, kaasa arvatud osakesed vdi kiud diameetriga
0,2 mm voi vahem, vastupidavad kontsentreeritud soolhappele ning projekteeritud omama vaiksemat
vahetuskiiruse poolaega kui 10 sekundit ja on t66vdimelised temperatuuride vahemikus 100-200 °C
(373-473 K);

2. kontsentreeritud soolhappele vastupidavatest materjalidest (nt titaan voi fluorosiisinikplast) valmis-
tatud vOi nendega kaitstud ja temperatuuride vahemikus 373-473 K (100-200 °C) ning rohul iile
0,7 MPa toovoimelised (silindrilised) ioonvahetuskolonnid, mille diameeter on ile 1 000 mm;

3. ioonvahetuse tagasijooksu siisteemid (keemilised v&i elektrokeemilised oksiidatsioon-  voi
reduktsioonsiisteemid) ioonvahetuse rikastuskaskaadides kasutatavate keemilise redutseerimise voi
oksiideerumise toimeainete regenereerimiseks;

g. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud atomaarse gaasi isotoo-

pide lasereraldusprotsessi (AVLIS) jaoks, nagu:

1. uraani aurustamissiisteemides kasutamiseks mdeldud suure voimsusega riba voi skaneerivad
elektronkiirte kahurid viljastatava véimsusega iile 2,5 kW/cm;

2. sulauraani voi uraanisulamite kisitlemiseks sobivad sulauraani kuumusele ja korrosioonile vastu-
pidavatest materjalidest kaitlemissiisteemid, mis koosnevad sobivatest korrosiooni- ja kuumakindla-
test voi nendega kaitstud materjalidest (nt tantaal, iitriumiga kaetud grafiit, grafiit, mis on kaetud
teiste haruldaste muldmetallide oksiididega v6i nende segudega) valmistatud tiiglitest ning tiiglite
jahutusseadmetest;

NB! VT KA PUNKTI 2A225.

3. uraani korrosioonile vastupidavatest materjalidest (nt ttriumiga kaetud grafiit voi tantaal) valmis-
tatud voi nendega vooderdatud saaduse ja jadtmete kogumissiisteemid;
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g. (jatkub)

4.

uraani auru allika, elektronkiirte kahuri ning saaduse- ja jaitmekogujate jaoks ettendhtud eraldus-
moodulite korpused (silindrilised voi tdisnurksed anumad);

. pikemate ajavahemike jooksul to6tamiseks mdeldud spektri sagedusstabilisaatoriga laserid voi laser-

sisteemid uraani isotoopide eraldamiseks;

NB! VT KA PUNKTE 6A005 JA 6A205.

h. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud isotoopide molekulaarseks
lasereraldamiseks (MLIS) vdi isotoopselektiivselt laseraktiveeritud keemilise reaktsiooni (CRISLA) jaoks,
jargmiselt:

1.

UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud iilehelikiirusliku paisumise diiiisid UFg4 ja
kandevgaasi segude jahutamiseks temperatuurini =123 °C (150 K) voi alla selle;

. UFs/UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest uraanpentafluoriidi (UFs) saaduse kogujad, mis sisal-

davad filtrit, porke- voi tsiiklon-tiiiipi kogujaid vdi nende kombinatsioone;

. UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest valmistatud voi nendega kaitstud kompressorid ja nende

jaoks ettendhtud poorlevate vollide tihendid;

. seadmed UFs (tahke) fluoreerimiseks UF¢-ks (gaasiline);

. protsessisiisteemid UFg eraldamiseks kandevgaasist (nt limmastik voi argoon), kaasa arvatud:

a. krilogeensed soojusvahetid ja kriioseparaatorid, mis taluvad -120°C (153 K) v6i madalamat
temperatuuri;

b. kriiogeensed jahutusseadmed, mis taluvad —120 °C (153 K) vdi madalamat temperatuuri;

¢. UF6 kiilmloksud, mis taluvad —20 °C (253 K) vdi madalamat temperatuuri;

. pikemate ajavahemike jooksul to6tamiseks moeldud spektri sagedusstabilisaatoriga laserid voi laser-

sisteemid uraani isotoopide eraldamiseks;

NB! VT KA PUNKTE 6A005 JA 6A205.

i. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud plasmaeraldusprotsessi
jaoks:

1.

iile 30 GHz viljundsagedusega ja iile 50 kW keskmise valjundvdimsusega vdimsad mikrolaineallikad
ja antennid ioonide tekitamiseks ja kiirendamiseks;

. ile 40 kW keskmist voimsust kisitleda voimaldavad raadiosageduslikud ioonergastuse poolid iile

100 kHz sagedustele;

. uraaniplasma genereerimissiisteemid;

. sulametalli kiitlemissiisteemid sulauraani voi uraanisulamite kiitlemiseks, mis koosnevad sobivatest

korrosiooni- ja kuumakindlatest vdi nendega kaitstud materjalidest (nt tantaal, iitriumiga kaetud
grafiit, grafiit, mis on kaetud teiste haruldaste muldmetallide oksiididega v6i nende segudega) valmis-
tatud tiiglitest ning tiiglite jahutusseadmetest;

NB! VT KA PUNKTI 2A225.

. kuumusele ja uraaniaurude korrosioonile vastupidavatest materjalidest (nt iitriumiga kaetud grafiit

vOi tantaal) valmistatud vdi nendega kaitstud saaduse- ja jadtmekogujad;

. sobivast mittemagnetilisest materjalist (nt roostevaba teras) valmistatud eraldusmoodulite korpused

(silindrilised) uraaniplasma allika, raadiosagedusliku ergutuspooli ning saaduse- ja jddtmekoguja
jaoks;

j. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vdi valmistatud elektromagnetilise eral-
dusprotsessi jaoks:

1.

sobivatest mittemagnetilistest materjalidest (nt grafiit, roostevaba teras vdi vask) valmistatud iiksikud
voi kombineeritud iooniallikad, mis koosnevad auruallikatest, ionisaatorist ja kiirte kiirendist ning
mis on vdimelised tekitama ioonkiire koguvooluga 50 mA voi enam;



L 74/28

Euroopa Liidu Teataja

13.3.2006

0B001

0B002

0B003

j.

(jitkub)
2. sobivast mittemagnetilisest materjalist (nt grafiit vi roostevaba teras) valmistatud, kahest voi
enamast pilust ja kogumistaskust koosnevad ioonkollektori plaadid rikastatud voi vaesestatud uraani

ioonkiirte kogumiseks;

3. mittemagnetilistest materjalidest (nt roostevaba teras) valmistatud vaakumkorpused uraani elektro-
magnetilistele separaatoritele, mis on kavandatud t66ks rohul 0,1 Pa ja vihem;

4. magnetpooluse detailid diameetriga iile 2 m;
5. korgepinge toiteallikad iooniallikatele, millel on kdik jargmised omadused:
a. voimelised pidevaks tooks;
b. viljundpingega 20 000 V voi rohkem;
c. viljundvooluga 1 A vdi rohkem ning
d. pingetundlikkusega, mis on 8 tunni viltel parem kui 0,01 %;
NB! VT KA PUNKTI 3A227.
6. magnetite toiteallikad (suure vdimsusega, alalisvoolulised), millel on koik jirgmised omadused:
a. voimelised pidevaks to6ks viljundvooluga 500 A vdi rohkem ja pingega 100 V vdi rohkem ning
b. voolu- ja pingetundlikkus on 8 tunni viltel parem kui 0,01 %.

NB! VT KA PUNKTI 3A226.

Spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud abististeemid, seadmed ja komponendid punktis 0BO01 nime-
tatud isotoopide eraldusjaamadele, mis on valmistatud UFg korrosioonile vastupidavatest materjalidest voi
nendega kaitstud:

a.

b.

etteande autoklaavid, ahjud voi siisteemid UFg4 ldbilaskmiseks rikastusprotsessis;

desublimaatorid voi kiilmloksud, mida kasutatakse UFg eraldamiseks rikastusprotsessist, selle jargnevaks
kuumutamise abil toimuvaks edasitoimetamiseks;

. saaduse ja jadtmete jaamad UFg toimetamiseks mahutitesse;

. veeldamis- voi tahkestamisjaamad, mida kasutatakse UFg eraldamiseks rikastusprotsessist UFg kokkusu-

rumise ja vedelasse voi tahkesse olekusse viimise teel;

. toru- ja kogujasiisteemid, mis on spetsiaalselt ette nihtud UFg kisitlemiseks gaasilise difusiooni, tsent-

rifuug- voi aerodiinaamilistes kaskaadides;
1. vaakumkollektorid vdi vaakumkogujad imivéimsusega 5 m?/min voi rohkem; véi

2. vaakumpumbad, mis on spetsiaalselt ette nihtud kasutamiseks UFg sisaldavas atmosféiris;

. jirgmiste omadustega UFg mass-spektromeetrid/iooniallikad, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi

valmistatud jooksvaks proovide votmiseks etteandest, saadusest voi jaitmetest UFg gaasivoos:
1. tthe aatommassiithiku lahutusvdime iile 320 amii (aatommassiithik) massi korral;

2. iooniallikad, mis on valmistatud v6i vooderdatud nikroomiga, moneliga vdi on nikeldatud;
3. elektronpommitamisel pohinevad ionisatsiooniallikad ning

4. isotoopanaliiiisiks sobivad kollektorsiisteemid.

Uraani konversiooniks ettendhtud toojaam ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi valmistatud seadmed:

a.

b.

C.

siisteemid, mis on ette nihtud uraanimaagi kontsentraatide konversiooniks UOsks;
siisteemid, mis on ette nihtud UO; konversiooniks UFks;

siisteemid, mis on ette nihtud UO3 konversiooniks UO,ks;
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d.

i.

siisteemid, mis on ette nihtud UO, konversiooniks UFks;
siisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks UFks;
siisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks uraanimetalliks;
. siisteemid, mis on ette nihtud UF, konversiooniks UOks;
. siisteemid, mis on ette nihtud UFg konversiooniks UFks;

siisteemid, mis on ette nihtud U0, konversiooniks UCl4ks.

0B004 Raske vee, deuteeriumi ja selle tthendite tootmiseks voi kontsentreerimiseks ettendhtud tehased ja spet-
siaalselt selleks projekteeritud ja valmistatud seadmed ja komponendid:

a. jargmised siisteemid raske vee, deuteeriumi ja selle ithendite tootmiseks:

1. vesi-vesiniksulfiid-vahetustehased;

2. ammoniaak-vesinik-vahetustehased;

b. jargmised seadmed ja komponendid:

. peensiisinikterasest (nt ASTM A516) valmistatud vesi-vesiniksulfiid-vahetuskolonnid diameetriga

6-9 m, mis on toovdimelised 2 MPa voi korgemal réhul ning materjali korrosioonivaruga, mis
on 6 mm voi suurem;

. ttheastmelised madalsurvelised (st 0,2 MPa) tsentrifugaalventilaatorid v6i kompressorid vesiniksul-

fiidgaasi (st gaasi, mis sisaldab enam kui 70 % H,S) ringluse tagamiseks, mille joudlus on
56 m3/sekundis voi rohkem, imedes 1,8 MPa v&i kdrgemal rohul, ning mille tihendid on ette nahtud
taluma niisket H,S keskkonda;

. ammoniaak-vesinik-vahetuskolonnid korgusega 35 m voi rohkem, diameetriga 1,5 m—2,5 m, mis on

toovoimelised iile 15 MPa suurusel rdhul;

. torni siseosad, kaasa arvatud astmereaktorid ja astmepumbad, kaasa arvatud sukelpumbad, raske vee

tootmiseks ammoniaak-vesinik-vahetusprotsessi abil;

. 3MPa v&i suurema to6rdhuga ammoniaagikrakkerid raske vee tootmiseks, kasutades ammoniaak-

vesinik-vahetusprotsessi;

. infrapuna-absorptsioonanaliisaatorid, mis on vdimelised jitkuvaks samaaegseks vesinik/deuteeriumi

suhte analiiiisiks deuteeriumi kontsentratsioonil 90 % voi rohkem;

. kataltiiitilised poletid, ammoonium-vesinik-vahetusprotsessi abil rikastatud gaasilise deuteeriumi

muutmiseks raskeks veeks;

. tdielikud raske vee parandamise siisteemid vdi nende kolonnid raske vee deuteeriumisisalduse muut-

miseks reaktorikdlblikuks.

0B005 Tuumareaktorite kiituseelementide tootmiseks ettenihtud tehased ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi
valmistatud seadmed.

Markus: "' Tuumareaktori"' kiituseelementide tootmise tehas sisaldab seadmeid, mis:

a. on tavaolukorras kokkupuutes tuumamaterjalide tootevooga vdi osalevad otseselt selle tootmisel voi
juhtimisel;

b. hermetiseerib tuumamaterjali kattesse;
c. kontrollib katte terviklikkust voi hermeetilisust voi

d. kontrollib hermeetiliselt suletud kiituse 1Gppkdsitlemist.
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Tuumareaktoris kiiritatud kiituseelementide imbertootamiseks ettendhtud tehased ja spetsiaalselt selleks
projekteeritud voi valmistatud seadmed ja komponendid.

Markus: Punkt 0BO06 hdlmab jargmist:

a.

" tuumareaktori"' kiiritatud kiituseelementide iimbertootlemistehased, kaasa arvatud seadmed ja nende
osad, mis otseselt juhivad kiiritatud tuumakiituse ja enamiku tuumamaterjali I6hustumissaaduste kditle-
misvooge ning on tavaolukorras sellega kokkupuutes;

. kiituseelemendi tiikeldamise voi hakkimismasinad, st kaugjuhitavad seadmed kiiritatud tuumakiituse

agregaatide, kimpude voi varraste loikamiseks, tiikeldamiseks, hakkimiseks voi loikumiseks;

lahustuspaagid, kriitilisturvalised mahutid (nt viikse diameetriga, ronga- voi plaadikujulised mahutid),
mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kasutamiseks kiiritatud "' tuumakiituse " lahustamisel
ja mille toopinnad on vastupidavad kuuma ja iilimalt korrodeeriva vedeliku suhtes ning mis on kaug-
juhitavalt tdidetavad ja hooldatavad;

. vastuvoolu lahustiekstraktorid ja ioonivahetusprotsessi seadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi

valmistatud kasutamiseks kiiritatud "' loodusliku uraani'', "'vaesestatud uraani'' voi ' lohustuvate
erimaterjalide’" iimbertéotlemistehases;

. sdilitus- ja ladustamisanumad, mis on projekteeritud kriitilisturvaliseks ning korrosioonikindlaks

lammastikhappe séovitavale majule;
Markus: Sailitus- ja ladustamisanumatel voivad olla jirgmised omadused:

1. seinte ja sisestruktuuride booriekvivalendi vddrtus on (arvutatakse kdikide koostisosade
kohta, nagu on mddratletud punkti 0C004 mdrkuses) vihemalt 2 %;

2. silindriliste anumate diameeter ei iileta 175 mm vdi
3. plaadi- v6i rongakujuliste anumate laius ei iileta 75 mm;

protsessi juhtimisseadmed, mis on spetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud kiiritatud " loodusliku
uraani'', "vaesestatud uraani' voi "' Iohustuvate erimaterjalide" iimbertootlemisprotsessi jilgimiseks
ja juhtimiseks.

Plutooniumi konversiooniks ettendhtud toojaam ja spetsiaalselt selleks projekteeritud voi valmistatud

seadmed:

a. siisteemid, mis on ette ndhtud plutooniumnitraadi muutmiseks plutooniumoksiidiks;

b. siisteemid, mis on ette nihtud metallilise plutooniumi tootmiseks.
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0C001

0C002

0C003

0C004

0C005

Materjalid

Looduslik uraan, vaesestatud uraan voi toorium metalli, sulami, keemilise ithendi voi kontsentraadi kujul ja
materjalid, mis sisaldavad mis tahes eelnevalt nimetatud ithendit v3i ithendeid;

Markus: Punkt 0C001 ei hélma jargmist:

a. "looduslik uraan" voi " vaesestatud uraan"', kui seda on instrumentide anduriosades neli grammi voi
vahem;

b. "vaesestatud uraan"', mis on spetsiaalselt valmistatud tsiviilkasutuseks jargmistel mittetuuma-eesmdr-
kidel:

1. kaitse;
2. pakendamine;
3. ballastid massiga kuni 100 kg;
4. vastukaalud massiga kuni 100 kg;
c. sulamid, mis sisaldavad alla 5 % tooriumi;
d. tooriumi sisaldavad keraamikatooted, mis on valmistatud mitte-tuuma eesmdrkidel kasutamiseks.
Lohustuvad erimaterjalid
Markus: Punkt 0C002 ei holma kogust, milleks on neli v6i vahem " efektiivgrammi”" instrumentide anduriosades.

Deuteerium, raske vesi (deuteeriumoksiid) ja teised deuteeriumiithendid ning segud ja deuteeriumi sisal-
davad lahused, milles deuteeriumi ja vesiniku isotoopsuhe on suurem kui 1:5 000.

Tuumatehnoloogilise puhtuseastmega grafiit, mille booriekvivalent on viiksem kui 5 miljondikku ja
tihedus iile 1,5 gjem’.

NB! VT KA PUNKTI 1C107.
Markus 1: Punkt 0C004 ei hdlma jargmist:

a. grafiittooted, mille mass on alla 1kg ja mis ei ole spetsiaalselt projekteeritud ega valmistatud
kasutamiseks tuumareaktorites;
b. grafiidipulber.
Markus 2: Punktis 0C004 on booriekvivalent (BE) maratletud kui lisandite BE,-de summa (v.a BEgg, kuna

siisinikku. ei loeta lisandiks) koos booriga, kus:

BE(ppm) = CF x elemendi Z kontsentratsioon ppm-des;
. _O'ZAB
kus CF on teisendustegur =oA,

ning og ja oz on vastavalt loodusliku boori ja elemendi Z soojuslike neutronite haarde ristlige
(barnides); Ag ja Az on vastavalt loodusliku boori ja elemendi Z aatommassid.

Gaasilise difusiooni tdkete valmistamiseks ettendhtud UFg korrosioonile vastupidavad ithendid voi pulbrid
(nt nikkel vo6i sulam, mis sisaldab 60 massiprotsenti vdi rohkem niklit, alumiiniumoksiid ja taielikult
fluoritud siisivesinikpoliimeerid) puhtusastmega 99,9 massiprotsenti v6i rohkem, mille osakeste suurus
moddetuna vastavalt USA Materjalide Katsetamise Uhingu (ASTM) standardile B330 on 10 um véi
vidhem ning milles osakeste jaotus suuruse jirgi on viga viike.
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0D Tarkvara

0D001 Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v&i kohandatud kaesolevas kategoorias nimetatud kaupade arendami-
seks, tootmiseks vOi kasutamiseks.



13.3.2006 Euroopa Liidu Teataja L 7433

OE Tehnoloogia

0E001 Tuumatehnoloogia markusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud kiesolevas kategoorias nimetatud
kaupade arendamiseks, tootmiseks vdi kasutamiseks.
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1. KATEGOORIA - MATERJALID, KEMIKAALID, MIKROORGANISMID JA TOKSIINID
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1A
1A001

1A002

1A003

1A004

Siisteemid, seadmed ja komponendid

Jargmised fluoritud segudest valmistatud komponendid:
a. mansetid, tihendid, hermeetikud voi kiitusepdied, mis on spetsiaalselt kavandatud dhu- voi kosmose-
soidukitel kasutamiseks ning mille valmistamisel on kasutatud iile 50 massiprotsendi punktis 1C009.b

vdi 1C009.c nimetatud materjale;

b. piesoelektrilised poliimeerid ja kopoliimeerid, mis on valmistatud punktis 1C009.a nimetatud viniili-
deenfluoriidmaterjalidest:

1. lehe voi kilena ning
2. paksusega ile 200 pm;
c¢. mansetid, tihendid, klapipesad, pdied ja membraanid, mis on spetsiaalselt kavandatud Shu- ja kosmo-
sesdidukite ja rakettmiirskude jaoks ning valmistatud fluoroelastomeeridest, mis sisaldavad vihemalt iiht
viniiiileetririthma.
Markus: Punktis 1A001.c tihendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata ohusdidukisiisteeme.
Komposiitstruktuurid voi -laminaadid, millel on:

NB! VT KA PUNKTE 1A202, 9A010 ja 9A110.

a. orgaaniline pohigine, mis on valmistatud punktis 1C010.c, 1C010.d vdi 1C010.e nimetatud materjali-
dest v&i

b. metall- voi siisinikpohiaine ning on valmistatud:
1. siisinikkiust voi niitmaterjalist, mille:
a. erimoodul on iile 10,15 x 10 m ning
b. eritombetugevus on ile 17,7 x 10* m vdi
2. punktis 1C010.c nimetatud materjalidest.

Markus 1: Punkt 1A002 ei hlma komposiitstruktuure voi- laminaate, mis on valmistatud epoksivaiguga immu-
tatud " siisinikkiust voi niitmaterjalidest”, mis on ettendhtud GhusGiduki tarindite voi laminaatide
parandamiseks, kui pindala ei iileta 1 m?.

Mrkus 2: Punkt 1A002 ei hdlma valmistooteid ega pooltooteid, mis on ette nihtud kasutamiseks tsiviilotstarbel:
a. spordikaupadena;

b. autotodstuses;
c. toopingitodstuses;
d. meditsiinis.

Punktis 1C008.2.3 nimetatud mittefluoritud poliimeeridest valmistatud kile-, lehe-, lindi- vdi paelakujulised
tooted, mis on jargmiste omadustega:

a. paksusega ile 0,254 mm voi
b. kaetud voi lamineeritud siisiniku, grafiidi, metallide voi magnetiliste ainetega.

Markus: Punkt 1A003 ei kdsitle tooteid, mis on kaetud voi lamineeritud vasega ja on kavandatud triikkplaatide
tootmiseks.

Kaitse- ja avastamisseadmed ning nende komponendid, mida ei ole nimetatud sdjaliste kaupade nimekirjas:
NB! VT KA PUNKTE 2B351 JA 2B352.

a. gaasimaskid, filtrid ja saaste kdrvaldamise seadmed, mis on kavandatud v6i kohandatud kaitseks bioloo-
giliste toimeainete vOi sdjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete voi keemiliste riindeainete
eest ning nende jaoks kavandatud komponendid;

b. kaitseiilikonnad, -kindad ja -jalatsid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud kaitseks bioloo-
giliste toimeainete voi sgjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete vdi keemiliste riindeainete
eest;
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c. tuuma-, bioloogilise ja keemilise (NBC) saaste avastamise siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud bioloogiliste toimeainete voi sdjaliseks kasutamiseks kohandatud radioaktiivsete ainete voi
keemiliste riindeainete avastamiseks ja identifitseerimiseks, ning nende jaoks kavandatud komponendid.

Markus: Punkt 1A004 ei hdlma jirgmist:
a. personaalsed radiatsioonidosimeetrid;

b. seadmed, mille konstruktsioon voi funktsioonid on piiratud kaitseks tsiviiltegevuses, nagu all- ja peal-
maakaevandamine, pollumajandus, ravimitoostus, meditsiin, veterinaaria, keskkond, jadtmekdsitlus, voi
toiduainetodstus esinevate iseloomulike riskide eest.

Kuulikindlad vestid ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid, vilja arvatud need, mis on
valmistatud sojaliste standardite voi spetsifikatsioonide kohaselt vdi nendega samavairsete eeskirjade koha-
selt.

NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.
NB! Kuulikindlate vestide valmistamiseks kasutatavate ' kiud- ja niitmaterjalide " kohta vt punkti 1C010.

Markus 1: Punkt 1A005 ei hdlma kuulikindlaid veste voi kaitserdivaid, kui inimene kasutab neid oma isiklikuks
kaitseks.

Mairkus 2: Punkt 1A005 ei kdsitle kuulikindlaid veste, mis on kavandatud pakkuma vaid frontaalset kaitset mitte-
sojaliste [ohkeseadeldiste kildude ja plahvatuse eest.

Korduvkiillastatud piiroliitisitud siisinik-siisinik-komponendid, mis on ette nihtud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettides vi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

Komposiitstruktuurid, muud kui punktis 1A002 nimetatud, torude kujul, millel on molemad jirgmised
omadused:

NB! VT KA PUNKTE 9A010 ja 9A110.
a. sisediameeter 75-400 mm ning

b. valmistatud punktides 1C010.a vdi 1C010.b vdi punktis 1C210.a nimetatud kiud- v6i niitmaterjalist
voi punktis 1C210.c nimetatud siisinikprepregmaterjalist.

Platineeritud kataliisaatorid, mis on ispetsiaalselt projekteeritud voi valmistatud vesiniku isotoopidevahe-
tusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi tagasisaamiseks raskest veest voi raske vee
tootmiseks.

Spetsiaalsed topendid, mida voib kasutada raske vee eraldamiseks tavalisest veest ja millel on on mdolemad
jirgmised omadused:

a. valmistatud fosforpronksvorgust, mida on mirguvuse parandamiseks keemiliselt to6deldud ning
b. kavandatud kasutamiseks vaakumdestillatsioonikolonnides.

Korgtihedad (pliiklaasist vms) kiirgusvarjeaknad, millel on koik jirgmised omadused, ning spetsiaalselt
selliste akende jaoks projekteeritud raamid:

a. kiilm (kiirgusvaba) piirkond on suurem kui 0,09 m?%

b. tihedus on iile 3 gfcm® ning
¢. paksus on 100 mm vdi rohkem.

Tehniline mdrkus:

Punktis 1A227 tihendab kiilm piirkond akna viljavaateala, mis on kavandatud kasutuse korral avatud madalaimale
kiirgustasemele.
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1B
1B001

1B002

1B003

1B101

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Jargmised seadmed punktides 1A002 ja 1C010 nimetatud kiudude, prepregmaterjalide, eelvormide ja
komposiitide tootmiseks ning nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed:

NB! VT KA PUNKTE 1B101 JA 1B201.

a. elementaarkiu poolimispingid, mille litkumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja mahkimiseks
on koordineeritud ja programmeeritud kolme v5i enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt ette nahtud
komposiitstruktuuride v3i -laminaatide tootmiseks kiud- véi niitmaterjalidest;

b. lintimis- ja koisikupaigalduspingid, mille liikumine lindi, koisiku voi lehtede positsioneerimiseks ja
paigaldamiseks on koordineeritud ja programmeeritud kahe voi enama telje suhtes ja mis on spetsiaal-
selt ette nihtud komposiitsete Shusdiduki plaanerite voi rakettmiirskude tarindite tootmiseks;

Mrkus: Punktis 1BO01.b tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghusdidukisiisteeme.
¢. mitmesuunalised ja -dimensioonilised kudumisteljed vdi pdimimispingid kiudude kudumiseks, poimi-

miseks voi punumiseks komposiitstruktuuride tootmise eesmirgil ning nende adapterid ja iimberseadis-

tamiskomplektid;

Tehniline mdrkus:

Punkti 1B001.c tahenduses holmab pdimimine kudumist.

Markus: Punkt 1B0O01.c ei hdlma tekstiilitoostuses kasutatavaid seadmeid, mida ei ole seadistatud eespool
nimetatud 16ppkasutuseks.

d. jargmised armeerimiskiudude tootmiseks ettendhtud vdi kohandatud seadmed:

1. seadmed poliimeerkiudude (nt polilakriiiilnitriil, raion, pigi voi poliikarbosilaan) muutmiseks siisi-
nikkiududeks voi ranikarbiidkiududeks, kaasa arvatud eriseadmed kiudude pingutamiseks kuumuta-
mise jooksul;

2. seadmed kuumutatud kiudsubstraatide katmiseks elementide voi ithenditega keemilise aursadestamise
abil ranikarbiidkiudude tootmiseks;

3. seadmed kuumuskindla portselani (nt alumiiniumoksiid) mérgketruseks;

4. seadmed ldhteaineks olevate alumiiniumisisaldusega kiudude muutmiseks termotdotlemisel alumii-
niumoksiidkiududeks;

e. seadmed punktis 1C010.e nimetatud prepregmaterjalide tootmiseks kuumsulatusmeetodil;

f. spetsiaalsed mittepurustavad kontrollseadmed defektide kolmemddtmeliseks otsinguks komposiitmater-
jalides ultraheli- voi rontgentomograafia abil.

Seadmed, mis on ette nihtud metallisulamite, metallisulamipulbrite voi legeeritud materjalide tootmiseks ja
saastumise valtimiseks ning kavandatud punktis 1C002.c2 nimetatud protsessides kasutamiseks.

NB! VT KA PUNKTI 1B102.

Titaani, alumiiniumi v6i nende sulamite iiliplastseks vormimiseks voi difusioonkeevitamiseks ettendhtud
tooriistad, stantsid, vormid ja rakised jargmiste toodete valmistamiseks:

a. Ohusoidukite plaanerite voi kosmosesdidukite tarindid;
b. ohu- vdi kosmosesdidukite mootorid vdi
c. spetsiaalselt kavandatud komponendid nendele tarinditele vdi mootoritele.

Muud kui punktis 1B001 nimetatud seadmed, mis on ette nihtud jirgmiste struktuurkomposiitide toot-
miseks, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed:

NB! VT KA PUNKTI 1B201.
Markus: Punktis 1B101 maratletud komponendid ja lisaseadmed hdlmavad valuvorme, torne, stantse, rakiseid ning

tooriistasid komposiitstruktuuride, -laminaatide ja nende toodete eelvormi pressimiseks, tahkestamiseks,
valamiseks, paagutamiseks voi kleepimiseks.
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1B101

1B102

1B115

1B116

(jatkub)

a. elementaarkiu poolimispingid, mille liikumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja mahkimiseks
on koordineeritud ja programmeeritud kolme v6i enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt ette ndhtud
komposiitstruktuuride voi -laminaatide tootmiseks kiud- voi kiudmaterjalidest, ning koordineerimise ja
programmeerimise juhtseadmed;

b. lintimispingid, mille lifkumine lindi voi lehtede positsioneerimiseks ja paigaldamiseks on koordineeri-
tavad ja programmeeritavad kahe v3i enama telje suhtes ja mis on spetsiaalselt ette nihtud kompo-
siitsete Shusoiduki plaanerite voi rakettmiirskude tarindite tootmiseks;

c. jargmised kiud- voi niitmaterjalide tootmiseks kavandatud voi seadistatud seadmed:

1. seadmed poliimeerkiudude (nt poliakriiiilnitriil, raion voi politkarbosilaan) muutmiseks, kaasa
arvatud spetsiaalne varustus kiudude pingutamiseks kuumutamise jooksul;

2. kuumutatud kiudsubstraatidele elementide voi iihendite aursadestamise seadmed;
3. seadmed kuumuskindla portselani (nt alumiiniumoksiid) margketruseks;

d. seadmed, mis on kavandatud voi seadistatud spetsiaalseks kiudude pinnatootluseks voi punktis 9C110
nimetatud prepregmaterjalide ja eelvormide tootmiseks.

Mrkus: Punktis 1B101.d nimetatud seadmete hulka kuuluvad rullid, venitus-, pindamis- ja ldikeseadmed ning
matriitsid.

Muud kui punktis 1B002 nimetatud metallipulbri tootmisseadmed ja jairgmised komponendid:
NB! VT KA PUNKTI 1B115.b.

a. metallipulbri tootmisseadmed, mida saab kasutada punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 vdi
sojaliste kaupade nimekirjas nimetatud sfddriliste voi pihustatud materjalide tootmiseks kontrollitavas
keskkonnas;

b. spetsiaalselt kavandatud punktis 1B002 v&i 1B102.a nimetatud tootmisseadmed.
Markus: Punkt 1B102 hélmab jargmist:

a. plasmageneraatorid (korgsageduslik kaarleek), mida kasutatakse pihustatud voi sfadriliste metallipulbrite
saamiseks argoon-vesi Reskkonnas teostatava menetlusega;

b. elektrilahendusseadmed, mida kasutatakse pihustatud voi sfidriliste metallipulbrite saamiseks argoon-vesi
keskkonnas teostatava menetlusega;

c. seadmed, mida kasutatakse sfidriliste alumiiniumipulbrite ' tootmiseks'', pihustades sulametalli inert-
sesse keskkonda (nt ldmmastik).

Muud kui punktis 1B002 vdi 1B102 nimetatud seadmed raketikiituse ja raketikiituse koostisosade toot-
miseks ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. tootmisseadmed punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111 voi sdjaliste kaupade nimekirjas nimetatud vedelate
raketikiituste voi raketikiituse koostisosade tootmiseks, kiitlemiseks voi heakskiidukatseteks;

b. tootmisseadmed punktis 1C011.a, 1C011.b, 1C111 vdi sdjaliste kaupade nimekirjas nimetatud tahkete
raketikiituste voi raketikiituse koostisosade tootmiseks, kaitlemiseks, segamiseks, tahkestamiseks, valuks,
pressimiseks, tootlemiseks, ekstrusiooniks voi heakskiidukatseteks.

Mrkus: Punkt 1B115.b ei holma perioodilisi segisteid, pidevsegisteid ega paiskveskeid. Perioodiliste segistite, pidev-
segistite ja paiskveskite kontrolli vaata punktidest 1B117, 1B118 ja 1B119.

Mrkus 1: Sojaliste kaupade tootmiseks spetsiaalselt kavandatud seadmete kohta vaata stjaliste kaupade nimekirja.
Mirkus 2: Punkt 1B115 ei holma boorkarbiidi " tootmise", kditlemise ja heakskiidukatsete seadmeid.

Diiiisid, mis on spetsiaalselt kavandatud piiroliiiitiliselt saadud materjalide tootmiseks, mis on moodus-
tunud valuvormil, spindlil v6i muul alusel lihtegaasidest, mis lagunevad temperatuurivahemikus 1 573 K
(1300 °C) kuni 3173 K (2 900 °C), rdhul 130 Pa-20 kPa.
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1B117

1B118

1B119

1B201

1B225

1B226

1B227

1B228

Perioodilised segistid segamiseks vaakumis rohuvahemikus 0-13 326 kPa vdimalusega reguleerida segamis-
kambri temperatuuri, millel on koik jargmised omadused:

a. kogumaht 110 liitrit ja rohkem ning
b. vahemalt ithe ekstsentrilise segamis-/sdtkumisvdlliga.

Pidevsegistid segamiseks vaakumis réhuvahemikus 0-13 326 kPa reguleeritava temperatuuriga segamis-
kambris, millel on mis tahes jargmised omadused:

a. kaks voi rohkem segamis-[/sotkumisvolli voi

b. iiks poorlev vonklitkuv voll, millel on sdtkumishambad/-sdrmed nii vollil kui ka segamiskambri seinte
sisekiiljel.

Paiskveskid punktis 1C011.a, 1CO11.b, 1C111 vdi sdjaliste kaupade nimekirjas nimetatud ainete peenes-
tamiseks voi jahvatamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud osad.

Elementaarkiu poolimispingid, muud kui punktis 1B001 v&i 1B101 nimetatud, ja nendega seotud jirg-
mised seadmed:

a. elementaarkiu poolimispingid, millel on kdik jargmised omadused:

1. mille likumine positsioneerimiseks, kiudude poolimiseks ja mahkimiseks on koordineeritud ja
programmeeritud kahe voi enama telje suhtes;

2. mis on ette ndhtud komposiitstruktuuride voi -laminaatide tootmiseks kiud- vdi niitmaterjalidest ning

3. mis vdimaldavad 75-400 mm diameetriga ja 600 mm pikkuste voi pikemate silindriliste rootorite
mahkimist;

b. punktis 1B201.a nimetatud elementaarkiu poolimispinkide koordineerimis- ja programmeerimis-
seadmed;

c. punktis 1B201.a nimetatud elementaarkiu poolimispinkide tdpsustornid.
Elektroliiiisivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvdimsus on enam kui 250 g fluori tunnis.

Elektromagnetilised isotoopseparaatorid, mis on kavandatud voi varustatud ithe vdi mitme iooniallikaga,
voimaldades maksimaalset ioonkiirte voolu 50 mA vdi rohkem.

Markus: Punkt 1B226 holmab separaatoreid:
a. mis voimaldavad rikastada stabiilseid isotoope;

b. millel molemad, nii iooniallikad kui ka kollektorid, vdivad asuda kas magnetviljas véi viljaspool
magnetvlja.

Ammoniaagi siinteesimiskonverterid v3i ammoniaagi siinteesiseadmed, milles siinteesgaas (limmastik ja
vesinik) eemaldatakse kdrgsurve ammoniaak/vesinik-vahetuskolonnist ja siinteesitud ammoniaak suuna-
takse tagasi samasse kolonni.

Vesiniku kriiodestillatsiooni kolonnid, millel on kdik jirgmised omadused:
a. ette nihtud to6ks temperatuuril 35 K (-238 °C) vdi vihem;

b. ette nihtud to6tama siserdhul 0,5-5 MPa;

c. valmistatud:

1. vihese viivlisisaldusega 300-seeria roostevabast terasest, mille austeniitse tera suurus on 5 vdi
suurem ASTM-i (vOi samavéirse standardi) jirgi, voi

2. samalaadsetest iilimadalat temperatuuri ja H? keskkonda taluvatest materjalidest ning

d. sisediameetriga 1 m vdi rohkem ning tegeliku pikkusega 5 m voi iile selle.
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1B229

1B230

1B231

1B232

1B233

Jargmised vesi-vesiniksulfiid-vahetuskolonnid ja nende sisekontaktorid:
NB! Spetsiaalselt raske vee tootmiseks kavandatud vdi valmistatud kolonnide kohta vt punkti 0B004.
a. vesi-vesiniksulfiid-taldrikvahetuskolonnid, millel on kéik jargmised omadused:

1. voivad tootada rohul 2 MPa voi rohkem;

2. valmistatud siisinikterasest, mille austeniitse tera suurus on 5 voi suurem ASTM-i (vOi samavéidrse
standardi) jirgi, ning

3. diameetriga 1,8 m vdi rohkem;

b. punktis 1B229.a méiratletud vesi-vesiniksulfiid-taldrikvahetuskolonnide jaoks ettendhtud sisekontak-
torid.

Tehniline mdrkus:

Kolonnide sisekontaktoriteks on segmenditud taldrikud efektiivdiameetriga 1,8 m vdi rohkem, mis on konstruee-
ritud holbustama vastuvoolukontakti ning on valmistatud roostevabast terasest siisinikusisaldusega 0,03 % voi
vahem. Need voivad olla sdeltaldrikud, ventiiltaldrikud, kellakujulised voi turbovoretaldrikud.

Pumbad, mis tsirkuleerivad kontsentreeritud voi lahjendatud kaaliumamiidi kataliisaatorlahuseid vedelas
ammoniaagis (KNH,/NH;) ja millel on koik jargmised omadused:

a. Ohutihedad (st hermeetiliselt suletud);
b. tootlikkusega 8,5 m3/h véi rohkem ning
c. iks jargmistest omadustest:

1. kontsentreeritud kaaliumamiidilahuste (1 %lise voi suurema kontsentratsiooniga) jaoks on to6rdhk
1,5-60 MPa voi

2. lahjendatud kaaliumamiidilahuste (alla 1 %lise kontsentratsiooniga) jaoks on t66rdhk 20-60 MPa.
Triitiumi tootmisrajatised vdi -tehased ning seadmed nende jaoks:

a. tootmisrajatised v3i -tehased triitiumi tootmiseks, taastamiseks, ekstraheerimiseks, kontsentreerimiseks
voi kditlemiseks;

b. seadmed triitiumi tootmisrajatiste voi -tehaste jaoks jargmiselt:

1. vesinik- vdi heeliumijahutusmoodulid jahutusvéimega 23 K (=250 °C) vdi sellest madalamale ning
soojusidrastamisvoimega 150 W vdi rohkem;

2. vesiniku isotoopide kogumis- ja puhastussiisteemid, mis koguvad ja puhastavad metallhiidriidide
keskkonnas.

Turboekspandrid voi turboekspander-kompressorgarnituurid, millel on jirgmised omadused:

a. projekteeritud tootamiseks valjundtemperatuuril 35 K (-238 °C) vdi madalamal ning

b. projekteeritud vesinikgaasi tootlikkus 1 000 kg/h voi rohkem.

Liitiumi isotoopide eraldusrajatised vdi -tehased ning seadmed nende jaoks:

a. rajatised voi tehased liitiumi isotoopide eraldamiseks;

b. seadmed liitiumi isotoopide eraldamiseks jargmiselt:
1. tdidetud vedelik-vedelik-vahetuskolonnid, mis on spetsiaalselt kavandatud liitiumamalgaamidele;
2. elavhobeda voi liitiumamalgaami pumbad;
3. liitiumamalgaami elektroliiiisikambrid;

4. aurustid kontsentreeritud liitiumhiidroksiidilahuste jaoks.
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1C

1C001

Materjalid
Tehniline mdrkus:

Metallid ja sulamid

Kui ei ole sdtestatud teisti, kuuluvad punktides 1C001-1C012 kdsitletud mdistete metall ja sulam alla jirgmised
metallid ja sulamid tootlemata ja pooltoodeldud kujul:

togtlemata kujul:

anoodid, kuulid, varbmaterjalid (kaasa arvatud sarrusvarvad ja traadi varbtoorikud), valutoorikud, pangad, bluumid,
briketid, kamakad, katoodid, kristallid, kuubikud, pooljuhtmaterjalide toorikkristallid, terad, graanulid, kangid,
kankrad, tabletid, toormetalli plokid, pulbrid, helmed, haavlid, sliabid e valtsplaadid, toorikud, kdsnmetallid, latid;

pooltéodeldud kujul (pinnatud voi pindamata, kaetud teisest metallist kihiga (metallitud), puuritud voi augustatud):

a. survetoodeldud voi toodeldud materjalid, mida on valtsitud, tommatud, ekstrudeeritud, sepistatud, vormpressitud,
pressitud, somerdatud, pihustatud ja jahvatatud, nagu: nurkmetall, karpmetall, ringmetall, kettad, tolm, helbed,
fooliumid ning ohuke lehtmetall, sepis, plaat, pulber, pressitud ja stantsitud esemed, lindid, rongad, vardad (sh
katmata keevituselektroodid, traadi varbtoorikud ja valtstraat), profiilid, vormid, plekid (lehtmetall), laastud, torud
(sh iimartorud, kandilised torud ning mis tahes ristlikega donesmaterjalid), tommatud voi ekstrudeeritud traat;

b. valumaterjalid, mis on saadud valu valamisel mulda, matriitsi, metallist, kipsist voi muudest materjalidest
vormidesse, kaasa arvatud survevalu, paagutatud kujul ning pulbermetallurgia abil valmistatud kujul.

Kontrolli eesmdrki ei tohi nurjata materjalide eksport mitteloetletud kujul, mida vaidetakse olevat 1opptooted, kuid mis
tegelikult on tootlemata voi pooltdodeldud kujul.

Materjalid, mis on spetsiaalselt ette nahtud kasutamiseks elektromagnetlainete neelajatena, voi omajuhti-
vuslikud poliimeerid.

NB! VT KA PUNKTI 1C101.
a. Materjalid, mis neelavad sagedusi vahemikus 2 x 108 Hz kuni 3 x 102 Hz.
Mrkus 1: Punkt 1C001.a ei hdlma jargmist:

a. naturaalsetest voi siinteetilistest kiududest kokkuseatud karvtiiiipi neelajad, mittemagnetilise koor-
musega neeldumise tekitamiseks;

b. neelajad, milles ei esine magnetilisi kadusid ning mille kohtamispind ei ole kujult tasane, hdlmates
piiramiide, koonuseid, kiile ning keerdunud pindu;

c. tasapinnalised neelajad, millel on kdik jargmised omadused:
1. valmistatud jigmistest materjalidest:

a. sisiniktditega (painduvad voi paindumatud) vahtplastikud voi orgaanilised materjalid, sh
sideained, mis annavad metalliga vorreldes enam kui 5 %lise kaja sagedusribas, mis ulatub
iile £15 % pealelangeva energia kesksagedusest ning mis ei talu temperatuuri iile 450 K
(177 °C), véi

b. keraamilised materjalid, mis annavad metalliga vorreldes enam kui 20 %lise kaja sagedus-
ribas, mis ulatub iile +15 % pealelangeva energia kesksagedusest ning mis ei talu tempe-
ratuuri iile 800 K (527 °C);

Tehniline mdrkus:

Punkti 1C001.a mdrkuse 1.c.1 puhul peavad neeldumise proovikehad olema ruudukujulised,
kiiljepikkusega vihemalt viis kesksageduse lainepikkust ning asetatud kiirgava elemendi kaug-
vilja.

2. tombetugevus véiksem kui 7 x 105 N/m? ning

3. survetugevus viiksem kui 14 x 10° N/mz;
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1C002

a.

(jatkub)
d. paagutatud ferriidist valmistatud tasapinnalised neelajad, mille:
1. erikaal on iile 4,4 ning
2. maksimaalne tootemperatuur on 548 K (275 °C).

Mairkus 2: Mitte miski punkti 1C001.a mdarkuses 1 ei vabasta virvis sisalduvaid neeldumisotstarbelisi magnetilisi
materjale.

. Materjalid, mis neelavad sagedusi vahemikus 1,5 x 10'* Hz kuni 3,7 x 10'* Hz ega ole labipaistvad

nihtavale valgusele.

. Omajuhtivusega poliimeersed materjalid, mille elektriline mahtjuhtivus iletab 10 000 S/m (siimensit

meetri kohta) vdi mille kiht-/pindtakistus on vihem kui 100 oomi/m? ning mis pdhinevad mis tahes
jargmisel poliimeeril:

1. polianiliin;

2. poliipiirrool;

3. poliitiofeen;

4. poliifeniileenviniileen voi
5. poliitieniileenviniileen.
Tehniline mdrkus:

Elektriline mahtjuhtivus ning kiht-/pindjuhtivus tuleb mddrata kas ASTM D-257 v6i vastava siseriikliku stan-
dardi alusel.

Metallisulamid, pulbrid metallisulamitest ja legeeritud materjalid.

NB! VT KA PUNKTI 1C202.

Mrkus: Punkt 1C002 ei holma metallisulameid, metallisulamipulbreid ning sulandunud materjale pohimiku

katmiseks.

Tehnilised mérkused:

1.

Punktis 1C002 nimetatud metallisulamid on need, milles mainitud metalli sisaldus protsentuaalselt (massiprot-
sent) sulamis on suurem kui mis tahes teisel elemendil.

. Pingetaluvusaega purunemiseni tuleb modta vastavalt ASTM-i standardile E-139 v6i vastavale siseriiklikule

standardile.

. Visimisaeg vahetsiiklilise visitamise korral tuleb mdota vastavalt ASTM-i standardile E-606 Recommended

Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing (todjuhend konstantse amplituudiga vahetsiiklilise
visimuse katsetamiseks) voi vastavale siseriiklikule standardile. Katsetamine peab toimuma teljesuunaliselt keskmise
pingesuhtega 1 ning pingekontsentratsiooniteguriga (Kt) 1. Keskmine pinge on defineeritud kui maksimaalse ja
minimaalse pinge vahe jagatuna maksimaalse pinge védrtusega.

. Jargmised aluminiidid:

1. nikkelaluminiidid, mis sisaldavad vihemalt 15 massiprotsenti, kuid iile 38 massiprotsendi alumii-
niumi ja lisaks vihemalt veel tthte legeerelementi;

2. titaanaluminiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsendi v6i rohkem alumiiniumi ja lisaks vihemalt veel
iihte legeerelementi.

. Metallisulamid, mis on valmistatud punktis 1C002.c nimetatud materjalidest:

1. niklisulamid, mille:

a. pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi voi rohkem temperatuuril 923 K (650 °C) ning
pingel 676 MPa vdi

b. vasimisaeg vahesiiklilise] vasitamisel on 10 000 tsiiklit vdi rohkem temperatuuril 823 K
(+ 550 °C) ja maksimaalsel pingel 1 095 MPa;

2. nioobiumisulamid, mille:

a. pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi vdi rohkem temperatuuril 1 073 K (800 °C) ning
pingel 400 MPa voi

b. visimisaeg vihetsiiklilisel vasitamisel on 10 000 tsiiklit vdi rohkem temperatuuril 973 K (700 °C)
ja maksimaalsel pingel 700 MPa;
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1C002 b. (jitkub)

3. titaanisulamid, mille:

a.

b.

pingetaluvusaeg purunemiseni on 10 000 tundi v6i rohkem temperatuuril 723 K (450 °C) ning
pingel 200 MPa voi

vasimisaeg vihetsiiklilisel vasitamisel on 10 000 tsiiklit voi rohkem temperatuuril 723 K (450 °C)
ja maksimaalsel pingel 400 MPa;

4. alumiiniumisulamid tdmbetugevusega:

a.

b.

240 MPa voi rohkem temperatuuril 473 K (200 °C) voi

415 MPa vdi rohkem temperatuuril 298 K (25 °C);

5. magneesiumisulamid, mille:

a.

b.

tombetugevus on 345 MPa vdi rohkem ning

korrosioonikiirus vihem kui 1 mm aastas 3 %lises naatriumkloriidi vesilahuses mdddetuna vasta-
vuses ASTM-i standardile G-31 vdi vastavale siseriiklikule standardile.

c. Metallisulamipulber vdi peeneteraline materjal, millel on jirgmised omadused:

1. mis on valmistatud jargmistest segusiisteemidest:

Tehniline mdrkus:

X tahistab jirgmistes valemites itht voi enamat legeerelementi.

a.

€.

niklisulamid (Ni-Al-X, Ni-X-Al), mis sobivad turbiinmootorite detailidele ja komponentidele, st
vihem kui 3 (valmistamisprotsessis lisatud) 1dbimoddult suurema kui 100 pm mittemetalse
osakesega 107 sulamiosakese kohta;

. nioobiumisulamid (Nb-Al-X vdi Nb-X-Al, Nb-Si-X, vdi Nb-X-Si, Nb-Ti-X vdi Nb-X-Ti);

titaanisulamid (Ti-Al-X v&i Ti-X-Al);

. alumiiniumisulamid (Al-Mg-X voi Al-X-Mg, Al-Zn-X voi Al-X-Zn, Al-Fe-X voi Al-X-Fe) voi

magneesiumisulamid (Mg-Al-X voi Mg-X-Al);

2. valmistatud kontrollitavas keskkonnas, mis tahes jirgmise protsessiga:

g.

. Vaakumpihustamine;

. gaaspihustamine;

rootorpihustamine;

. lamepulbri tootmine sulametallist;

sulandi ketramine ja peenestamine;
sulandi eraldamine ja peenestamine voi

mehaaniline legeerimine, ja

3. need vdivad moodustada punktis 1C002.a v6i 1C002.b nimetatud materjale.

d. Lahtematerjalid, millel on koik jirgmised omadused:

1. valmistatud punktis 1C002.c.1 nimetatud segusiisteemidest;

2. mittepeenestatud helveste, ribade vdi peente varbade kujul ning

3. valmistatud kontrollitavas keskkonnas, mis tahes jirgmise protsessiga:

a.
b.

C.

lamepulbri tootmine sulametallist;
sulandi ketramine voi

sulandi eraldamine.

1C003 Magnetilised metallid, igat tiiiipi ja mis tahes kujul, millel on jirgmised omadused:

a. suhteline algne magnetiline labitavus 120 000 v6i rohkem ja paksus 0,05 mm voi vihem;

Tehniline mdrkus:

Suhtelise algse magnetilise libitavuse modtmine peab olema teostatud taielikult 166mutatud materjalidega.
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1C003 (jitkub)
b. magnetostriktiivne sulamid, millel on jirgmised omadused:
1. magnetomehaaniline kiillastus rohkem kui 5 x 107* vi
2. magnetomehaaniline sidestustegur (k) iile 0,8 voi
c. amorfsed voi nanokristallilised sulamiliistakud, millel on kaik jirgmised omadused:
1. koostis, mis sisaldab vihemalt 75 massiprotsendi rauda, koobaltit voi niklit;
2. magnetilise induktsiooni kiillastuse (Bs) 1,6 T v6i rohkem ning
3. mis tahes jargmistest:
a. liistaku paksus 0,02 mm vdi vihem voi
b. elektriline eritakistus 2 x 107* oomijcm v3i rohkem.
Tehniline mdrkus:

Punktis 1C003.c nimetatud nanokristallilised materjalid on sellised materjalid, mille rontgendifraktsiooni abil
madratud tera suurus on 50 nm voi vihem.

1C004 Raua, nikli vdi vase baasil uraantitaan- voi volframisulamid, millel on k&ik jargmised omadused:
a. tihedus iile 17,5 g/cmS;
b. elastsuspiir iile 880 MPa;
c. tdmbetugevus iile 1 270 MPa ning
d. suhteline pikenemine iile 8 %.
1C005 Ulijuhtivad komposiitjuhtmed, pikkusega iile 100 m vdi massiga iile 100 g:

a. mitmekiulised iilijuhtivad komposiitjuhtmed, mis sisaldavad iiht v3i enamat nioobium-titaankiudu, mis
on:

1. asetatud muudesse pdhiainetesse kui vask voi vase baasil segude pdhiaine voi
2. ristldikepindalaga vihem kui 0,28 x 10 mm? (vdiksem kui 6 pm diameetriga {imarkiud);

b. ilijuhtivad komposiitjuhtmed, mis koosnevad ithest voi enamast ilijuhtivast kiust, muud kui nioobium-
titaankiud, ning millel on koik jargmised omadused:

1. kriitiline temperatuur magnetilise induktsiooni puudumise korral on ile 9,85 K (-263,31 °C), kuid
vihem kui 24 °K (-249,16 °C),

2. ristldikepindala on vahem kui 0,28 x 10~* mm? ning

3. temperatuuril 4,2 °K (-268,96 °C) magnetvilja asetatuna siilitab ilijuhtiva oleku ka 12 T suuruse
magnetvilja magnetilise induktsiooni korral.

1C006 Vedelikud ja miirdeained:
a. hidraulilised vedelikud, mis sisaldavad oluliste koostisosadena mis tahes jirgmist ithendit voi ainet:
1. siinteetilised silasiisivesinikolid, millel on kdik jargmised omadused:
Tehniline markus:
Punkti 1C006 a.1 tihenduses sisaldavad silasiisivesinikolid eranditult rini, vesinikku ja siisinikku.
a. siittimispunkt ile 477 K (204 °C),
b. hangumispunkt 239 K (-34 °C) v6i madalam;
c. viskoossusindeks 75 vdi suurem ning

d. terminiline stabiilsus 616 K (343 °C) voi
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1C006

a. (jatkub)

2. klorofluorosiisinik, millel on kdik jargmised omadused:
Tehniline mdrkus:
Punkti 1C006.a.2 tahenduses sisaldab klorofluorosiisinik eranditult siisinikku, fluori ja kloori.
a. sittimispunkt puudub;
b. isesiittimistemperatuur ile 977 K (704 °C),
¢. hangumispunkt 219 K (-54 °C) vdi madalam;
d. viskoossusindeks 80 v6i suure ning

e. keemispunkt 473 K (200 °C) voi korgem;

b. mairdeained, mis sisaldavad oluliste koostisosadena mis tahes jargmist tthendit voi ainet:

C.

1. feniileen- voi alkiiilfeniileeneetrid voi tioeetrid voi nende segud, mis sisaldavad rohkem kui kaht
eetri voi tioeetri funktsiooni voi nende segusid, voi

2. fluoritud silikoonvedelikud, mille kinemaatiline viskoossus on temperatuuril 298 K (25 °C) viiksem
kui 5000 mm?/s (5000 sentistooksi);

summutus- ja flotovedelikud puhtusastmega ile 99,8 %, mis sisaldavad 100 ml kohta vihem kui 25
osakest suurusega 200 pm voi rohkem ja mis koosnevad vihemalt 85 % ulatuses mis tahes jargmisest
ithendist voi ainest:

1. dibromotetrafluoroetaan;

2. poliiklorotrifluoroetiileen (iiksnes oli- ja vahalaadsed modifikatsioonid) voi

3. poliibromotrifluoroetiileen;

d. fluorosiisivesinikel phinevad elektroonika jahutusvedelikud, millel on koik jirgmised omadused:

1. sisaldavad 85 massiprotsenti voi enam mis tahes jirgmist ithendit voi nende segu:
a. perfluoropolitalkiiiileeter-triasiinide v3i perfluoroalifaatsete eetrite monomeersed vormid;
b. perfluoroalkiiiilamiinid;
c. perfluorotsitkloalkaanid voi
d. perfluoroalkaanid;
2. tihedus 1,5 g/ml v&i rohkem moddetuna temperatuuril 298 K (25 °C);
3. temperatuuril 273 K (0 °C) vedelas olekus ning

4. sisaldab 60 massiprotsenti vdi rohkem fluori.

Tehniline mdrkus:

Punkti 1C006 tihenduses kasutatakse:

a.

b.
C.

d.

siittimistemperatuuri mddramisel ASTM D-92s kirjeldatud Clevelandi lahtise tiigli meetodit vGi vastavat sise-
riiklikku meetodit;

hangumispunkti mddramisel ASTM D-97s kirjeldatud meetodit voi vastavat siseriiklikku meetodit;
viskoossusindeksi mddramisel ASTM D-2270s kirjeldatud meetodit vi vastavat siseriiklikku meetodit;

termilise stabiilsuse mddramisel jargmist katsemeetodit voi vastavat siseriiklikku meetodit:

20 ml uuritavat vedelikku valatakse 46 ml mahuga roostevabast terasest (tiiiip-317) anumasse, millesse on
eelnevalt asetatud 12,5 mm labimooduga kuulid: itks M-10 tooriistaterasest, iks 52 100-tiliipi terasest ning

iiks laevapronksist (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

Anum uhutakse seest lammastikuga, suletakse atmosfidrirohul hukindlalt ja kuumutatakse temperatuurini 644
+ 6K (371 £ 6 °C) ning hoitakse sellel temperatuuril kuus tundi.
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1C006

1C007

1C008

d. (jtkub)
Proov loetakse termiliselt stabiilseks, kui iilalkirjeldatud protseduuri loppedes on tdidetud jargmised tingimused:
1. iga kuuli kaalukaotus on vihem kui 10 mg/mm? kuuli pinna suhtes;
2. algse viskoossuse muutus, mis on mddratud temperatuuril 311 K (38 °C), on vdiksem kui 25 % ning
3. summaarne happe- voi aluselisusnumber on viiksem kui 0,40;

e. Isesiittimistemperatuuri mddramisel kasutatakse standardis ASTM E-659 kirjeldatud meetodit voi vastavat sise-
riiklikku meetodit.

Keraamilised lahtematerjalid, mittekomposiitsed keraamilised materjalid, keraamilised pohimassimaterjalid ja
nende ldhteained:

NB! VT KA PUNKTI 1C107.
a. titaani liht- vdi kompleksboriidide ldhteained, mille metalliliste lisandite hulk (v.a kavatsetult lisatud
lisandid) on viiksem kui 5000 ppm ning osakeste keskmine suurus ei ileta 5pm ja kuni 10 %

osakeste suurus ei iileta 10 pm;

b. mittekomposiitsed keraamilised materjalid to6tlemata voi pooltdodeldud kujul, mis koosnevad titaan-
boriididest tihedusega 98 % vdi rohkem teoreetilisest tihedusest;

Miirkus: Punkt 1C007.b ei holma abrasiive.

¢. keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid klaas- voi oksiidpohimassiga, mis on armeeritud mis tahes
jargmistest siisteemidest valmistatud kiududega:

1. valmistatud jargmistest materjalidest:
a. Si-N;
b. Si-G
c. Si-Al-O-N voi
d. Si-O-N ning
2. mille eritdmbetugevus on ile 12,7 x 103 m;

d. keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid, pideva metallfaasiga vdi mitte, mis liidavad osakesi, niitkris-
talle voi kiude, milles réni, tsirkooniumi vdi boori karbiidid v6i nitriidid moodustavad pdhimassi;

e. ldhteained (nt spetsiaalsed poliimeersed voi metallorgaanilised tihendid) punktis 1C007.c nimetatud
materjalide mone faasi voi faaside tootmiseks:

1. poliidiorganosilaanid (rdnikarbiidi tootmiseks);
2. polissilatsaanid (rdninitriidi tootmiseks);
3. poliikarbosilatsaanid (rdni-, siisinik- ja limmastikkomponentidega keraamika tootmiseks);

f. keraamika-keraamika-komposiitmaterjalid oksiid- vdi klaaspohimassiga, mis on armeeritud mis tahes
jargmistest siisteemidest saadud pidevkiududega:

1. ALO; vai

2. Si-C-N.

Mrkus: Punkt 1C007.f ei hdlma "' komposiite ", mis sisaldavad nendest siisteemidest kiude kiu tombetugevusega
alla 700 MPa temperatuuril 1 273 K (1 000 °C) v5i kiudu tombe-roome-vastupanuga rohkem kui 1 %
roomedeformatsiooni 100 MPa koormisel, 1 273 K (1 000 °C) temperatuuril 100 tunni kestel.

Mittefluoritud poliimeersed ained:
a. 1. bismaleimiidid;

2. aromaatsed poliiamidoimiidid;

3. aromaatsed polilimiidid;
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1C008

1C009

1C010

a. (jatkub)
4. aromaatsed poliieeterimiidid, mille klaasistumistemperatuur (T,) on iile 513 K (240 °C);
Mirkus: Punkt 1C008.a ei hlma surve all vormitavaid mittesulavaid pulbreid voi vormitud detaile.
b. termoplastsed vedelkristallkopoliimeerid, mille soojusliku deformeerumise temperatuur on iile 523 K
(250 °C), mdddetuna vastavalt AISO 75-3 (2004) standardile voi vastavale siseriiklikule meetodile
koormusega 1,82 N/mm?, ja mis koosnevad:
1. mis tahes jargmistest:
a. feniileen, bifeniileen vdi naftaleen voi
b. metiiiil, tertsiaarbutiiiil voi feniiiiliga asendatud feniileen, bifeniileen voi naftaleen ning
2. mis tahes jirgmisest happest:
a. tereftaalhape;
b. 6-hiidroksii-2-naftohape voi
¢. 4-hiidroksiibensoehape;
c. jargmised poliiariileeneeterketoonid:
1. ei kasutata;
2. poliieeterketoonketoon (PEKK);
3. poliieeterketoon (PEK);
4. poliieeterketooneeterketoonketoon (PEKEKK);
d. poliiariileenketoonid;
e. poliariileensulfiidid, mille ariileeni grupp on bifeniileen, trifeniilleen v6i nende kombinatsioon;
f. polibifeniileeneetersulfoon, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on iile 513 K (240 °C).

Tehniline mdrkus:

Klaasistumistemperatuui (T,) mddramisel punktis 1C008 nimetatud ainete puhul kasutatakse I1SO 11357- 2
(1999) standardit voi vastavaid siseriiklikke meetodeid.

Tootlemata fluoritud ithendid:

a. viniilideenfluoriidi kopoliimeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline
struktuur;

b. fluoritud poliiimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti vdi rohkem seotud fluori;
c. fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti vdi rohkem seotud fluori.

Kiud- voi niitmaterjalid, mida vdidakse kasutada orgaanilise, metallilise voi siisinikpohimassi komposiitstruk-
tuurides voi -laminaatides:

NB! VT KA PUNKTI 1C210.
a. orgaanilised kiud- voi niitmaterjalid, millel on kdik jirgmised omadused:
1. erimoodul iile 12,7 x 10 m ning
2. eritﬁmbetugevus on ile 23,5 x 10* m;
Markus: Punkt 1C010.a ei hdlma poliietiileeni.
b. siisinikust kiud- voi niitmaterjalid, millel on k&ik jargmised omadused:
1. erimoodul ile 12,7 x 10® m ning
2. eritdmbetugevus on iile 23,5 x 104 m;
Markus: Punkt 1C010.b ei hdlma ''kiud- voi niitmaterjalidest’ kangast, mis on ette nahtud Ohusdiduki

tarindite voi laminaatide parandamiseks eeldusel, et iga iiksiku kangatiiki mdotmed ei iileta
50 cm x 90 cm.
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1C010

b. (jitkub)

Tehniline mérkus:

Punktis 1C010.b nimetatud materjalide omadused mddaratakse SACMA poolt soovitatud meetoditel SRM 12—17
v0i vastavate siseriiklike vedamiskatsetega nagu Jaapani toostusstandard JIS-R-7601, punkt 6.6.2, mis pohinevad
koigi katsetulemuste keskmistamisel.

. anorgaanilised kiud- vdi niitmaterjalid, millel on koik jargmised omadused:

1. erimoodul iile 2,54 x 10® m ning

2. sulamis-, pehmenemis-, lagunemis- vdi sublimatsioonipunkt on inertses keskkonnas ile 1 922K
(1 649 °C);

Mairkus: Punkt 1C010 ei holma jargmist:

1. katkendlikud, mitmefaasilised, poliikristallilised alumiiniumoksiidkiud tiikeldatud kiudude v3i reegli-
pératu mati kujul, mille ranisisaldus on 3 massiprotsenti voi rohkem ning mille erimoodul on
véiksem kui
10 x 10% m;

2. moliibdeen- ja moliibdeenisulamkiud;

3. boorkiud;

4. katkendlikud keraamilised kiud, mille sulamis-, pehmenemis-, lagunemis- vGi sublimatsioonipunkt on
inertses keskkonnas madalam kui 2 043 K (1 770 °C).

. kiud voi niitmaterjalid:

1. mis koosnevad jargmistest komponentidest:
a. punktis 1C008.a nimetatud poliieeterimiidid voi
b. punktides 1C008.b-1C008.f nimetatud materjalid;

2. mis koosnevad punktis 1C010.d.1.a vdi 1C010.d.1.b nimetatud materjalidest, mis on segatud muude,
punktides 1C010.a, 1C010.b v6i 1C010.c nimetatud kiududega;

. vaigu voi pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli voi siisinikuga kaetud kiud (eelvormid)

voi siisinikkiu eelvormid:
1. mis on valmistatud punktis 1C010.a, 1C010.b vdi 1C010.c nimetatud kiud- véi niitmaterjalidest;
2. mis on valmistatud orgaanilistest vdi siisiniku kiud- vdi niitmaterjalidest:

a. eritdmbetugevusega iile 17,7 x 10* m;

b. erimoodul on ile 10,15 x 10° m;

c. mis ei ole holmatud punktidega 1C010.a ja 1C010.b ning

d. mis on impregneeritud punktides 1C008 vdi 1C009.b nimetatud ainetega, mille klaasistumis-
temperatuur (Tg) on iile 383 K (110 °C), vdi fenool- voi epoksiivaikudega, mille klaasistumistem-
peratuur (T,) on 418K (145 °C) voi kdrgem.

Mrkused: Punkt 1C010.e ei hdlma jirgmist:

a. epoksiivaik-"' pohimassiga’" eelimpregneeritud "' siisinikkiud voi -materjalid"  (prepregmaterjalid)
husdidukite tarindite voi laminaatide parandamiseks eeldusel, et iga iiksiku lehe mootmed ei
iileta 50 cm x 90 cm;

b. prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- véi epoksiivaikudega, mille klaasistumistempera-
tuur (Tg) on madalam kui 433 K (160 °C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistu-
mistemperatuurist.

Tehniline mdrkus:

Klaasistumistemperatuuri (Ty) mddramisel punktis 1C010.¢ nimetatud ainete puhul kasutatakse ASTM D 3418s
kirjeldatud kuivmeetodit. Klaasistumistemperatuuri mddramisel fenool- ja epoksiivaikude puhul kasutatakse ASTM
D 4065s kirjeldatud meetodit 1 Hz sageduse juures ning kuumutamiskiirusel 2 K (°C) minutis, kasutades

kuivmeetodit.



13.3.2006

Euroopa Liidu Teataja

L 74/51

1C011

1C012

1C101

1C102

1C107

Metallid ja tihendid:
NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C111.

a. metallid, mille osakeste suurus ei iileta 60 pm, kas sfddrilistena, pihustatutena, sferoidsetena, helvesta-
tutena voi jahvatatutena, ja mis on valmistatud materjalidest, mis koosnevad 99 % vdi suuremas
ulatuses tsirkooniumist, magneesiumist voi nende sulamitest;

Tehniline mdrkus:
Hafniumi loomulik sisaldus tsirkooniumis (tiiiipiliselt 2—7 %) arvestatakse koos tsirkooniumiga.

Markus: Punktis 1C011.a loetletud metalle voi sulameid kontrollitakse, olenemata sellest, kas metallid voi
sulamid on kapseldatud alumiiniumis, magneesiumis, tsirkooniumis vai beriilliumis.

b. boor voi boorkarbiid 85 % puhtusega voi puhtam, mille osakeste suurus ei iileta 60 pm;

Markus: Punktis 1CO11.b loetletud metalle voi sulameid kontrollitakse, olenemata sellest, kas metallid voi
sulamid on kapseldatud alumiiniumis, magneesiumis, tsirkooniumis vai beriilliumis.

c. guanidiinnitraat;
d. nitroguanidiin (NQ) (CASi nr 556-88-7).
Jargmised materjalid:
Tehniline mdrkus:
Neid materjale kasutatakse enamasti tuumasoojusallikate puhul.
a. plutoonium mis tahes kujul, milles plutoonium-238 isotoobi sisaldus on iile 50 massiprotsendi;
Mrkus: Punkt 1C012.a ei holma:
a. saadetisi, milles on plutooniumi 1 gramm v5i vihem;

b. saadetisi, milles on 3 efektiivgrammi voi vahem plutooniumi, kui see sisaldub instrumentide
anduriosades;

b. eelnevalt eraldatud neptuunium-237 mis tahes kujul.
Markus: Punkt 1C012 ei holma saadetisi, milles neptuunium-237 sisaldus on 1 gramm vdi vihem.

Muud kui punktis 1C001 nimetatud rakettmiirskudes, nende alamsiisteemides voi punktis 9A012 nimetatud
mehitamata Shusdidukites kasutatavad materjalid ja seadmed, mis vdhendavad nende margatavust, nagu
radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-/infrapuna-ja akustilised signaalid.

Mrkus 1: Punkt 1C101 hélmab jargmist:

a. konstruktsioonimaterjalid ja pinnakatted, mis on spetsiaalselt ette nihtud vihendama radarikiirte
tagasipeegeldumist;

b. pinnakatted, sh varvid, mis on ette nahtud vahendama voi muundama peegeldavust voi kiiratavust
elektromagnetilise spektri mikrolaine, infrapuna voi ultravioleti piirkonnas.

Mrkus 2: Punkt 1C101 ei holma pinnakatteid, mida kasutatakse satelliitide soojuse reguleerimiseks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 1C101 tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghusoidukisiisteeme, mille lennuulatus
iiletab 300 km.

Korduvkiillastatud piirolitiisitud siisinik-siisinik-materjalid, mis on ette nahtud punktis 9A004 nimetatud
kanderakettidele v3i punktis 9A104 nimetatud sondrakettidele.

Grafiit- ja keraamilised materjalid, muud kui punktis 1C007 nimetatud:

a. peeneteraline rekristalliseeritud grafiit puistetihedusega 1,72 gfcm? vdi rohkem, mdddetud temperatuuril
288 K (15°C), mille tera suurus on 100 pm vo6i vihem ja mida kasutatakse raketti de ditiside ja
atmosfddri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste valmistamisel mis tahes jdrgneva toote
jaoks:

1. silindrid diameetriga 120 mm voi rohkem ja pikkusega 50 mm voi rohkem;

2. torud sisediameetriga 65 mm voi rohkem ja seinapaksusega 25 mm vdi rohkem ning pikkusega
50 mm voi rohkem voi

3. plokid mootudega 120 mm x 120 mm x 50 mm voi rohkem;

NB! Vi ka punkti 0C004.
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1C111

(jatkub)

b. piirolitiitiline voi kiudarmeeritud grafiit, mida kasutatakse rakettmiirskude diitiside ja atmosfddri taas-
sisenevate sdidukite ninamike otste valmistamisel;

NB! Vt ka punkti 0C004.

c. keraamilised komposiitmaterjalid (dielektrilise libitavuse konstandiga 6 ja vihem, sagedusvahemikus
100 Hz kuni 100 GHz), mida kasutatakse rakettmiirskude radoomide valmistamiseks;

d. masint6odeldavad mahulised rinikarbiidiga tugevdatud pdletamata keraamilised materjalid, mida kasu-
tatakse rakettmiirskude ninamike otste valmistamisel.

Raketikiitused ja raketikiituste keemilised komponendid, muud kui punktis 1C011 nimetatud:
a. tdukeained:

1. sfadrilistest osakestest alumiiniumipulber, muu kui sojaliste kaupade nimekirjas nimetatud, mille
osakeste iihtlane diameeter on vihem kui 200 pm ja alumiiniumisisaldus 97 massiprotsenti voi
rohkem, kui vihemalt 10 % kogukaalust moodustavad vihema kui 63 pm libimddduga osakesed,
vastavalt standardile 1ISO 2591:1988 vdi vastavale siseriiklikule standardile;

Tehniline markus:
Osakese suurus 63 ym (ISO R-565) vastab 250 mesile (Tyler) voi 230 mesile (ASTM standard E-11).
2. metallilised kiitused, muud kui sdjaliste kaupade nimekirjas nimetatud, kas sfddrilised, pihustatud,

helbekujulised voi sferoidsed, mille osakesed on viiksemad kui 60 pm ja mis sisaldavad 97 massi-

protsenti vi rohkem mis tahes jargmist elementi:

a. tsirkoonium;

b. beriillium;

c. magneesium vOi

d. eespool punktides a—c nimetatud metallide sulamid;

Tehniline markus:

Hafniumi loomulik sisaldus tsirkooniumis (tiiiipiliselt 2—7 %) arvestatakse koos tsirkooniumiga.

3. jargmised vedelad oksiideerivad ained:

a. dilimmastiktrioksiid;

b. ldammastikdioksiid/dilimmastiktetroksiid;

c. dilimmastikpentoksiid;

d. lammastikoksiidide segud (MON — Mixed Oxides of Nitrogen);
Tehniline mdrkus:
Lammastikoksiidide segud (MON) on ldmmastikoksiidi (NO) lahused dilimmastiktetroksiidis | lammas-
tikdioksiidis (N,04/NO,), mida on voimalik kasutada raketisiisteemides. On olemas hulk erineva kont-
sentratsiooniga segusid, millele saab viidata liihendiga MONi vi MONGij, kus i ja j on tdisarvud, mis
nditavad limmastikoksiidi kaalulist sisaldust protsentides antud segus (nt MON3 sisaldab 3 % ldmmastik-
oksiidi, MON25 sisaldab 25 % limmastikoksiidi). Ulempiiriks on MON40 ehk 40 % lammastikoksiidi).

e. VT SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST inhibeeritud suitsev limmastikhape (IRFNA);

f. VT SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST JA PUNKTIST 1C238,
fluorist ja iihest voi enamast muust halogeenist, hapnikust v&i immastikust koosnevad

iihendid;

4. hiidrasiini derivaadid, mida kasutatakse raketikiitusena ja mida ei ole nimetatud sojaliste kaupade
nimekirjas;

b. poliimeersed ained:
1. karboksiiiil-otsaga poliibutadieen (CTPB);
2. hiidroksiiiil-otsaga poliibutadieen (HTPB), muu kui sdjaliste kaupade nimekirjas nimetatud;
3. poliibutadieen-akriiiilhape (PBAA);

4. poliibutadieen-akriiiilhape-akriiiilnitriil (PBAN);
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1C111

1C116

1C117

1C118

(jitkub)
¢. muud raketikiituse lisandid ja toimeained:

1. VT SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST
karboraanid, dekaboraanid, pentaboraanid ja nende derivaadid;

2. trietiileenglitkooldinitraat (TEGDN);
3. 2-nitrodifeniiiilamiin;
4. trimetiiiiloletaantrinitraat (TMETN);
5. dietilleenglitkooldinitraat (DEGDN);
6. ferrotseeni derivaadid:
a. vt sdjaliste kaupade nimekirjast katotseen;
b. etiiiilferrotseen;
c. propiiiilferootseen;
d. vt sdjaliste kaupade nimekirjast n-butiiilferrotseen;
e. pentiiilferrotseen;
f. ditsiiklopentiiiilferrotseen;
ditsitkloheksiiiilferrotseen;
h. dietiiiilferrotseen;
i. dipropuiilferrotseen;
j.  dibutiiilferrotseen;
k. diheksiiilferrotseen;
. atsetiiiilferrotseenid;
m. vt sdjaliste kaupade nimekirjast ferrotseenkarboksiiiilhapped;
n. vt sdjaliste kaupade nimekirjast butatseen;

o. muud ferrotseeni derivaadid, mida kasutatakse raketikiituse polemiskiiruse modifikaatorina, v.a.
sojaliste kaupade nimekirjas nimetatud.

Markus: Raketikiituste ja raketikiituste koostisse kuuluvate kemikaalide kohta, mida ei ole punktis 1C111 nimetatud,
vaata sojaliste kaupade nimekirja.

Vanandatud martensiitterased (terased, mida reeglina iseloomustab korge nikli- ja viga madal siisiniku-
sisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine vanandamise eesmirgil) lehtede, plaatide ja
torude kujul, mille paksus voi seinapaksus ei iileta 5mm ning mille tdmbetugevus on 1 500 MPa ja
rohkem temperatuuril 293 K (20 °C).

NB! VT KA PUNKTI 1C216.

Volfram, moliibdeen ja nende sulamid samakujuliste sfadriliste voi pihustatud osakeste kujul, mille osakeste
diameeter ei iileta 500 mikromeetrit, puhtusastmega 97 % voi rohkem, mis on ette nihtud rakettmiirskude
mootorite komponentide, st soojusekraanide, diiiisipdhimike, diiiisikdride ja tdukevektori juhtimispindade
valmistamiseks.

Titaanstabiliseeritud roostevaba dupleksteras (Ti-DSS), millel on:

a. koik jargmised omadused:
1. sisaldavad 17,0-23,0 massiprotsenti kroomi ja 4,5-7,0 massiprotsenti niklit;
2. nende titaanisisaldus on iile 0,10 massiprotsendi; ning

3. nende raua-austeniidi mikrostruktuur (samuti viidatud kui kahefaasiline mikrostruktuur), millest
vihemalt 10 mahuprotsenti on austeniiti (kooskdlas standardi ASTM E-1181-87 vdi vastavate sise-
riiklike standarditega) ning

b. mis tahes jirgmine omadus:
1. kangid voi varvad modtmetega 100 mm voi rohkem igas suunas;
2. lehed laiusega 600 mm voi rohkem ja paksusega 3 mm voi vihem voi

3. torud vilislibimddduga 600 mm voi rohkem ja seinapaksusega 3 mm vdi vihem.
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1C202 Sulamid, muud kui punktis 1C002.b.3 v6i 1C002.b.4 nimetatud:
a. alumiiniumisulamid, millel on mélemad jargmised omadused:
1. tdmbetugevus 460 MPa vdi rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) ning
2. torud voi silindrikujulised tdismaterjalid (sh sepised), mille vilislabimddt on iile 75 mm;
b. titaanisulamid, millel on mdlemad jirgmised omadused:
1. tdmbetugevus 900 MPa voi rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) ning
2. torud voi silindrikujulised tdismaterjalid (sh sepised), mille valislibimdot on tile 75 mm.

Tehniline mdrkus:

" Sulam " tahistab antud juhul sulamit enne ja parast termotootlust.

1C210 Kiud- voi niitmaterjalid vdi prepregmaterjalid, muud kui punktides 1C010.a, 1C010.b v6i 1C010.e nime-
tatud:

a. susinik- voi aramiidkiud voi -niitmaterjalid, millel on iiks jirgmistest omadustest:
1. erimoodul 12,7 x 10% m vdi rohkem voi
2. eritdmbetugevus 235 x 10> m vdi rohkem;

Mairkus: Punkt 1C210.a ei holma aramiidkiude ja -niitmaterjale, mis sisaldavad 0,25 massiprotsenti voi rohkem
estril pohinevat kiupinna modifikaatorit;

b. klaaskiud voi -niitmaterjalid, millel on mélemad jirgmised omadused:
1. erimoodul 3,18 x 10° m vdi rohkem ning
2. eritombetugevus 76,2 x 10> m vdi rohkem;

c. temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad longad, heided, koisikud ja lindid, mille laius ei iileta
15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud punktides 1C210.a vdi 1C210.b nimetatud siisinik-

voi klaaskiududest- voi -niitmaterjalidest.

Tehniline mdrkus:
Vaik moodustab siin komposiidi pohimassi.

Markus: Punktis 1C210 piirduvad Riud- ja niitmaterjalid pidevate " monokiudude', "longade’, " heiete",
" kaisikute'" ja " lintidega" .

1C216 Vanandatud martensiitteras, muu kui punktis 1C116 nimetatud, mille tdmbetugevus on temperatuuril
293K (20 °C) 2 050 MPa vdi rohkem.

Mrkus: Punkt 1C216 ei holma detaile, mille iikski lineaarmddde ei iileta 75 mm.

Tehniline mdrkus:

" Vanandatud martensiitteras"" tdhistab antud juhul vanandatud martentsiitterast enne ja pdrast termotdotlust.

1C225 Boor, mida on boor-10 isotoobi (1°B) suhtes rikastatud iile selle isotoobi looduslikult esineva sisalduse,
jargmiselt:

elementkujul, tthenditena, boori sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, kdigi eelkirjeldatute
heitmete voi jidtmetena.

Mrkus: Punktis 1C225 boori sisaldavate segude hulka loetakse ka boori sisaldavad materjalid.

Tehniline mdrkus:

Boor-10 looduslik sisaldus on ligikaudu 18,5 massiprotsenti (20 aatomprotsenti).

1C226 Volfram, volframkarbiid ja sulamid, mis sisaldavad iile 90 massiprotsendi volframi, ja millel on mdlemad
jargmised omadused:

a. silindrikujulise simmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siselibimddduga tle 100 mm, kuid
vihem kui 300 mm, ning

b. kogumass iile 20 kg.

Markus: Punkt 1C226 ei hdlma spetsiaalselt kaaluvihtidena voi gammakiirguse kollimaatoritena kasutamiseks
valmistatud tooteid.
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1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C232

1C233

1C234

1C235

1C236

Kaltsium, millel on molemad jirgmised omadused:

a. sisaldab kaaluliselt vdhem kui 1 000 miljondikosa muid metallilisi lisandeid kui magneesium ning
b. sisaldab kaaluliselt vdhem kui 10 miljondikosa boori.

Magneesium, millel on mdlemad jirgmised omadused:

a. sisaldab kaaluliselt vdhem kui 200 miljondikosa muid metallilisi lisandeid kui kaltsium ning

b. sisaldab kaaluliselt vahem kui 10 miljondikosa boori.

Vismut, millel on molemad jirgmised omadused:

a. puhtusaste 99,99 massiprotsenti voi rohkem ning

b. kaaluline hdbedasisaldus on vihem kui 10 miljondikosa.

Beriillium metallina ja sulamitena, mis sisaldavad iile 50 massiprotsendi beriilliumi, beriilliumiithendid,
tooted nendest ning nende heitmed vdi jidtmed.

Markus: Punkt 1C230 ei hdlma jargmist:
a. metallaknad rontgeniseadmetele vai puuraukude sondidele;

b. oksiidina kas valmistoodete v6i pooltoodete kujul, mis on spetsiaalselt ette nihtud elektroonika kompo-
nentide osadeks voi elektronliilituste pohimikeks;

c. Dberiill (beriillium- ja alumiiniumsilikaat) smaragdide voi akvamariinide kujul.

Hafnium metallina ja sulamitena, mis sisaldavad iile 60 massiprotsendi hafniumi, hafniumiithendid, mis
sisaldavad iile 60 massiprotsendi hafniumi, tooted nendest ning nende heitmed voi jadtmed.

Heelium-3 (3He) voi seda sisaldavad segud ning tooted ja seadmed, mis neid sisaldavad.
Markus: Punkt 1C232 ei holma tooteid ega seadmeid, mis sisaldavad vihem kui 1 g heelium-3.

Liitium, mida on liitium-6 isotoobi (6Li) suhtes rikastatud iile selle isotoobi looduslikult esineva sisalduse
ning tooted ja seadmed, mis sisaldavad rikastatud liitiumi jirgmiselt:

elementkujul, sulamitena, iihenditena, liitiumi sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, kdigi
eelkirjeldatute heitmete voi jddtmetena.

Miirkus: Punkt 1C233 ei holma termoluminestsentsdosimeetreid.

Tehniline mdrkus:

Liitium-6 looduslik sisaldus on ligikaudu 6,5 massiprotsenti (7,5 aatomprotsenti).

Tsirkoonium, milles hafniumi on kaaluliselt vihem kui 1 osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
jargmiselt:

tsirkoonium metallina, sulamitena, mis sisaldavad ile 50 massiprotsendi tsirkooniumi, ithendid, tooted
nendest ning nende heitmed voi jadtmed.

Markus: Punkt 1C234 ei holma tsirkooniumi fooliumi kujul, mille paksus on 0,10 mm vdi vihem.

Triitium, triitiumiithendid, triitiumi sisaldavad segud, milles triitiumiaatomite suhe vesinikuaatomite suhtes
on suurem kui 1:1000, ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.

Murkus: Punkt 1C235 ei holma kaupu ega seadmeid, milles triitiumisisaldus on kuni 1,48 x 10% GBq (40 Ci).

Alfa-aktiivsed radionukliidid, poolestusajaga 10 pieva vdi rohkem, kuid vihem kui 200 aastat, jirgmisel
kujul:

a. elementkujul;

b. tihenditena, mille summaarne alfa-aktiivsus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) vdi rohkem;
c. segudena, mille summaarne alfa-aktiivsus on 37 GBq/kg (1 Ci/kg) v6i rohkem;
d. eelnimetatuid sisaldavate toodete voi seadmetena.

Markus: Punkt 1C236 ei holma kaupu ja seadmeid, milles sisalduv alfa-aktiivsus on kuni 3,7 GBq (100 millikiiriid).
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1C237

1C238

1C239

1C240

1C350

Raadium-226 (22°Ra), raadium-226 sulamid, raadium-226 ithendid ja segud, mis sisaldavad raadium-226,
nendest valmistatud tooted ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.

Markus: Punkt 1C237 ei holma jargmist:

a. meditsiinilised seadmed;

b. toode voi seade, mis sisaldab vihem kui 0,37 GBq (10 millikiiriid) raadium-226.
Kloortrifluoriid (CIFs).

Brisantldhkeained, muud kui sojaliste kaupade nimekirjas nimetatud, voi ained vi segud, mis sisaldavad neid
iile 2 massiprotsendi ja mille kristalne tihedus on ile 1,8 gfcm? ja detonatsiooni kiirus iile 8 000 m/s.

Niklipulber v6i poorne (kdsn) nikkel, muu kui punktis 0C005 nimetatud:
a. niklipulber, millel on mdlemad jirgmised omadused:
1. puhtusaste 99,0 massiprotsenti v6i rohkem ning
2. keskmine osakese suurus alla 10 pm mdddetuna vastavalt ASTM standardile B330;
b. poorne (kdsn) nikkel, mis on toodetud punktis 1C240.a nimetatud materjalist.
Mirkus: Punkt 1C240 ei hdlma jargmist:
a. kiuline niklipulber;
b. iiksikud poorsest niklist lehed pindalaga 1 000 cm? vdi vihem lehe kohta.

Tehniline mdrkus:

Punktis 1C240.b peetakse silmas poorset metalli, mis saadakse punktis 1C240.a nimetatud materjalide kokkusuru-
misel ja paagutamisel metalseks materjaliks, mis sisaldab omavahel iihendatud peeneid poore labi kogu selle struk-
tuuri.

Kemikaalid, mida voidakse kasutada lihteainena miirkkemikaalide valmistamisel, ja tiht voi mitut nime-
tatud kemikaali sisaldavad keemilised segud:

NB! VT KA SC)]ALISTE KAUPADE NIMEKIRJA JA PUNKTI 1C450.
1. tiodigliikool (111-48-8);
2. fosforoksiikloriid (10025-87-3);
3. dimetiitilmetiiiilfosfonaat (756-79-6);

4. VT SO]ALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST
metiiiilfosfoniiiildifluoriid (676-99-3):

5. metiiiilfosfoniiiildikloriid (676-97-1);
6. dimetiiiilfosfit (DMP) (868-85-9);
7. fosfortrikloriid (7719-12-2);
8. trimetiiiilfosfit (TMP) (121-45-9);
9. tioniiiilkloriid (7719-09-7);
10. 3-hiidroksii-1-metiiiilpiperidiin (3554-74-3);
11. N,N-diisopropiiiil-B-aminoetiiiilkloriid (96-79-7);
12. N,N-diisopropiiiil-8-aminoetaantiool (5842-07-9);
13. 3-kinoklidinool (1619-34-7);
14. kaaliumfluoriid (7789-23-3);
15. 2-kloroetanool (107-07-3);
16. dimetiiiilamiin (124-40-3);
17. dietiiiiletiiiilfosfonaat (78-38-6);
18. dietiiiil-N,N-dimetiiiilfosforamidaat (2404-03-7);

19. dietiiilfosfit (762-04-9);
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20. dimetiiiillamiinhiidrokloriid (506-59-2);
21. etiitilfosfiniiiildikloriid (1498-40-4);
22. etiiiilfosfoniiiildikloriid (1066-50-8);

23. VT SO]ALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST
etiiiilfosfoniiiildifluoriid (753-98-0);

24. vesinikfluoriid (7664-39-3);

25. metiiiilbensilaat (76-89-1);

26. metiiiilfosfiniiiildikloriid (676-83-5);

27. N,N-diisopropiiiil-B-aminoetanool (96-80-0);
28. pinakoliiiilalkohol ( 464-07-3);

29. VT S(~)]ALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST
O-etiiiil-2-diisopropiiiilaminoetiiiilmetiiiilfosfoniit (57856-11-8);

30. trietitiilfosfit (122-52-1);

31. arseentrikloriid (7784-34-1);

32. bensiiilhape ( 76-93-7);

33. dietiiiilmetiiiilfosfoniit (15715-41-0);

34. dimetiiiiletiiiilfosfonaat (6163-75-3);

35. etiiiilfosfiniiiildifluoriid (430-78-4);

36. metiiiilfosfiniiiildifluoriid (753-59-3);

37. 3-kinoklidoon (3731-38-2);

38. fosforpentakloriid (10026-13-8);

39. pinakoloon (75-97-89);

40. kaaliumtsiianiid (151-50-8);

41. kaaliumbifluoriid (7789-29-9);

42. ammooniumvesinikfluoriid (1341-49-7);
43. naatriumfluoriid (7681-49-4);

44, naatriumbifluoriid (1333-83-1);

45. naatriumtsiianiid (143-33-9);

46. trietanoolamiin (102-71-6);

47. fosforpentasulfiid (1314-80-3);

48. diisopropiiiilamiin (108-18-9);

49. dietiiiilaminoetanool (100-37-8);

50. naatriumsulfiid (1313-82-2);

51. vidvelmonokloriid (10025-67-9);

52. vidveldikloriid (10545-99-0);

53. trietanoolamiinhiidrokloriid (637-39-8);
54. N,N-diisopropiiiil-2-aminoetiiiilkloriidhiidrokloriid (4261-68-1);
55. metiiiilfosfoonhape (993-13-5);

56. dimetiiiilmetiiiilfosfonaat (683-08-9);

57. N,N-dimetiiiilaminofosforiiiil dikloriid (677-43-0);
58. triisoporiiiilfosfit (116-17-6);

59. etiiiildietanoolamiin (139-87-7);

60. O,0-dietiiiilfosforotioaat (2465-65-8);
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61. O,0-dietiiiilfosforoditioaat (298-06-6);

62. naatriumheksafluorosilikaat (16893-85-9);

63. metiiiilfosfoontiohappe dikloriid (676-98-2).

Mirkus 1:

Mirkus 2:

Mrkus 3:

Mirkus 4:

Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C350 " keemilisi
segusid ", mis sisaldavad iiht voi mitut punkti 1C350 alapunktides 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21,
22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 nimetatud kemikaali ning milles
iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest segust iile 10 massiprotsendi.

Keemiarelvade konventsiooniga iihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C350 keemilisi segusid,
mis sisaldavad iiht voi mitut punkti 1C350 alapunktides 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27,
28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik
kemikaal ei moodusta kdnealusest segust iile 30 massiprotsendi.

Punkt 1C350 ei holma " keemilisi segusid"', mis sisaldavad iiht v6i mitut punkti 1C350 alapunktides
2,6,7,8 9,10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 ja 62 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal
ei moodusta konealusest segust ille 30 massiprotsendi.

Punkt 1C350 ei hlma tarbekaupadena mddratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemiiiigiks isiklikuks
kasutamiseks voi pakendatud iiksikisikule kasutamiseks.

Inimpatogeenid, zoonoosid ja toksiinid:

a. viirused, kas loomulikud, aktiveeritud vdi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide kujul,
kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuu-

ridega:

1. chikungunya viirus;

2. Krimmi-Kongo hemorraagilise palaviku viirus;

3. Dengue’i palaviku viirus;

4. hobuste ida entsefalomiieliidi viirus;

5. Ebola viirus;

. Hantaani viirus;

. Junini viirus;

. limfotsiitaarse koriomeningiidi viirus;

6
7
8. Lassa palaviku viirus;
9
0

. Machupo viirus;

11. Marburgi viirus;

12. ahvide rdugeviirus;

13. Rifti oru palaviku viirus;

14. puukentsefaliidi viirus [ Vene kevad-suve entsefaliidi viirus;

15. variola viirus (ehk tavaline rdugeviirus);

16. hobuste venetsueela entsefalomiieliidi viirus;

17. hobuste lddne entsefalomiieliidi viirus;

18. White-pox’i viirus;

19. kollapalaviku viirus;

20. Jaapani entsefaliidi viirus;

21. Kyasanur Foresti haiguse viirus;

22. lammaste (Soti) entsefalomiieliidi viirus;

23. Murray Valley entsefaliidi viirus;

24. Omski hemorraagilise palaviku viirus;

25. Oropouche’i viirus;

26. Powassani viirus;

27. Rocio viirus;
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28. St. Louis’i entsefaliidi viirus;
29. Hendra viirus (hobuste leetriviirus);
30. Louna-Ameerika hemorraagilise palaviku viirus (Sabia, Flexal, Guanarito);

31. kopsu-neerusiindroomiga hemorraagilise palaviku viirused
(Soul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32. Nipah viirus;

b. riketsiad, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride v6i materjalide kujul,
kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuu-
ridega:

1. Coxiella burnetii;

2. Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana);
3. Rickettsia provazekii;

4. Rickettsia rickettsii;

c. bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud voi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide kujul,
kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) vdi saastatud jargmiste kultuu-
ridega:

—

. Bacillus anthracis;
. Brucella abortus;

. Brucella melitensis;
. Brucella suis;

. Chlamydia psittaci;

2

3

4

5

6. Clostridium botulinum;
7. Francisella tularensis;
8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
10. Salmonella typhi;

11. Shigella dysenteriae;

12. Vibrio cholerae;

13. Yersinia pestis;

14. Clostridium perfringens, epsilontoksiini produtseerivad tiiiibid;

15. enterohemorraagiline Escherichia coli, serotiiiip O157 ja muud verotoksiini produtseerivad sero-
tiitibid;

d. toksiinid ja nende alarithmad:
1. botulismitoksiin;
. Clostridium perfingensi toksiin;
. konotoksiin;
. ritsiin;

. saksitoksiin;

2

3

4

5

6. shigatoksiin;
7. Staphylococcus aureus’e toksiin;
8. tetrodotoksiin;

9. verotoksiin;

10. mikrotsiistiin (Cyanginosin);
11. aflatoksiinid;

12. abrin;

13. kooleratoksiin;

14. diatsetoksisksirpenooltoksiin;
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15
16

17.

18.

19

Mairkus: Punkt 1C351.d ei hdlma botulismitoksiini vdi konotoksiini toote vormis, mis vastab kdikidele jargmistele

T-2 toksiin;
HT-2 toksiin;
modeksiin;
volkensiin;

Viscum album Lectin 1 (viskumiin).

kriteeriumidele:

1. on farmatseutilised formulatsioonid, mis on mdeldud inimeste meditsiiniliseks raviks;

2. on eelnevalt pakendatud meditsiinitoodetena turustamiseks;

3. on riigi ametiasutuse poolt lubatud turustamiseks meditsiinitoodetena.

Mirkus: Punkt 1C351 ei holma "vaktsiine" ja " immunotoksiine'" .

1C352 Loompatogeenid:

a. viirused, kas loomulikud, aktiveeritud vdi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide kujul,
kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jirgmiste kultuu-

ridega:

1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

b. mikoplasma miikoidid, kas loomulikud, aktiveeritud vdi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi
materjalide kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult idustatud voi saastatud nimetatud

sigade aafrika katku viirus;
lindude gripiviirus, mis on:

a. mittekirjeldatud voi

b. midratletud EU direktiivis 92/40/EU (EUT L 16, 23.1.1992, lk 19) kui suure patogeensusega

viirused:

1. A-tiiiipi viirused, mille intravenoosse patogeensuse indeks (IVPI) kuuenddalastel tibudel on

suurem kui 1,2, vdi

2. A-tiiipi viiruste alatiiiibid H5 vdi H7, mille korral nukleotiidide jirjestusmddramine naitab
mitmealuseliste aminohapete olemasolu hemaglutiniini 18hestamispiirkonnas;

. lammaste katarraalse palaviku viirus;
. suu- ja sdrataudi viirus;

. kitsede rougeviirus;

. sigade herpesviirus| Aujeszky haigus;
. sigade katku viirus;

. Lyssa-viirus;

. Newecastle’i haiguse viirus;

viikemiletsejate katku viirus;

sigade enteroviirus, tiiiip 9 (sigade vesikulaarhaiguste viirus);
veisekatku viirus;

lammaste réugeviirus;

Tescheni haiguse viirus;

vesikulaarse stomatiidi viirus;

veiste nodulaarse dermatiidi viirus;

hobuste aafrika katku viirus;

mitkoplasma miikoididega.

Moirkus: Punkt 1C352 ei holma "' vaktsiine'' .
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1C353

1C354

1C450

Geneetilised elemendid ja geneetiliselt muundatud organismid:

a. geneetiliselt muundatud organismid voi geneetilised elemendid, mis sisaldavad punktis 1C351.a—,
1C352 vdi 1C354 mairatletud organismide patogeensusega seotud nukleiinhappejarjestusi;

b. geneetiliselt muundatud organismid vdi geneetilised elemendid, mis sisaldavad patogeensusega seotud
nukleiinhappejirjestusi, mis kodeerivad punktis 1C351.d nimetatud mis tahes toksiine vdi nende toksii-
nide alarithmasid.

Tehnilised mdrkused:

Geneetilised elemendid holmavad muu hulgas geneetiliselt muundatud v3i muundamata kromosoome, genoome,
plasmiide, transponsoone ja vektoreid.

Punktides 1C35l.a—c vdi 1C352 vdi 1C354 nimetatud mikroorganismide patogeensusega seotud
nukleiinhappejirjestused on kéik nimetatud mikroorganismile omased jirjestused, mis:

a. ise voi mille transkribeeritud voi transleeritud produktid kujutavad endast olulist ohtu inimeste,
loomade voi taimede tervisele voi

b. teatavalt suurendavad nimetatud mikroorganismi vdi mis tahes muu organismi, millesse neid voib
sisestada voi muul viisil integreerida, voimet kahjustada tdsiselt inimeste, loomade voi taimede tervist.

Markus: Punkt 1C353 ei kehti nukleiinhappejarjestuste kohta, mis on seotud enterohemorraagilise Escherichia coli
(serotiiiip O157) ja muude verotoksiini produtseerivate tiivede patogeensusega, vilja arvatud jarjestused, mis
kodeerivad verotoksiini voi selle alliihikuid.

Taimpatogeenid:

a. viirused, kas loomulikud, aktiveeritud vdi modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, kaasa arvatud elusmaterjalid, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste
kultuuridega:

1. Potato Andean latent tymovirus;
2. Potato spindle tuber viroid;

b. bakterid, kas loomulikud, aktiveeritud v6i modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride voi materjalide
kujul, mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuuridega:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. Citri, kaasa arvatud Xanthomonas campestris pv. citri tiitipidele A, B, C, D, E
omistatavad tiived voi teisiti klassifitseerituna Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. auranti-
folia vdi Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum vdi Cory-
nebacterium Sepedonicumy);

5. Ralstonia solanacearum rassid 2 ja 3 (Pseudomonas solanacearum rassid 2 ja 3 vdi Burkholderia solana-
cearum rassid 2 ja 3);

c. seened, kas loomulikud, aktiveeritud v6i modifitseeritud, isoleeritud eluskultuuride vdi materjalide kujul,
mis on teadlikult nakatatud (inokuleeritud) voi saastatud jargmiste kultuuridega:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcycolus ulei (siinoniiiim Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (sinoniiim Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (siinoniiim Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).
Miirkkemikaalid ja nende ldhteained ning iiht voi mitut nimetatud kemikaali sisaldavad keemilised segud:
NB! VT KA PUNKTE 1C350 JA 1C351.d NING SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.
a. Miirkkemikaalid:

1. amiton: O,0-dietiiiil-S-[2-(dietiiiilamino) etiiiil]fosforotiolaat (78-53-5) ja vastavad alkiitlitud voi
protoneeritud soolad;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometiiiil)-1-propeen (382-21-8);

3. VT SC)]ALISTE KAUPADE NIMEKIRJAST
BZ: 3-kinoklidiniiiilbensiilaat (6581-06-2);

4. fosgeen: karboniiiildikloriid (75-44-5);
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5.
6.
7.

tsiiaankloriid (506-77-4);
vesiniktsiianiid (74-90-8);

kloropikriin: trikloronitrometaan (76-06-2);

Mrkus 1: Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450 "' keemi-

lisi segusid ", mis sisaldavad iiht vdi mitut punktides 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 nimetatud kemikaali
ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest segust iile 1 massiprotsendi.

Markus 2: Keemiarelvade konventsiooniga iihinenud riikidesse eksportimisel ei hdlma punkt 1C450 ' keemilisi

segusid"', mis sisaldavad iiht voi mitut punktides 1C450.a.1 ja 1C450.0.2 nimetatud kemikaali
ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta kdnealusest segust iile 30 massiprotsendi.

Mairkus 3: Punkt 1C450 ei holma " keemilisi segusid "', mis sisaldavad iiht v6i mitut punktides 1C450.0.4,

7.
8.

1C450.0.5, 1C450.0.6 ja 1C450.0.7 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei
moodusta konealusest segust iile 30 massiprotsendi.

. miirkkemikaalide lihteained:
1.

kemikaalid, vilja arvatud sojaliste kaupade nimekirjas voi punktis 1C350 nimetatud, mis sisaldavad
fosforiaatomit, millega on seotud iiks (normaal- vdi iso-) metiiiil-, etiiiil- vdi propiiiilrithm, kuid
mitte enam siisinikuaatomeid;

Mrkus: Punkt 1C450.b.1 ei holma jargmist: Fonofos: O-etiliil-S-feniiiiletiiiilfosfonotiolotionaat (944-22-9);

. N,N-dialkiiiil[metiiiil, etiiiil, n-propiiiil- vdi isopropiiiil-]-fosforamiidi dihalogeniidid;

. dialkiiiil[metiiiil, etiiiil, n-propiiiil vdi isopropiiiil]-N,N-dialkiiiil[metiiiil, etiiiil, n-proptiiil voi isopro-

piiiil]-fosforamidaadid, muud kui punktis 1C350 nimetatud dietiiiil-N,N-dimetiiiilfosforamidaat;

. N,N-dialkiitil[metiitil, etiiiil, n-propiiiil vdi isopropiiiillaminoetiiiil-2-kloriidid ja vastavad protonee-

ritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisoproptiiil-(beta)-aminoetiiiilkloriidhiidro-
kloriid;

. N,N-dialkiiiil-[metiiiil, etiiiil, n-propiiiil v6i isopropiiiillaminoetaan-2-oolid ja vastavad protoneeritud

soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisopropiiiil-(beta)-aminoetanool (96-80-0) ja
N,N-dietiiiilaminoetanool (100-37-8);

Markus: Punkt 1C450.b.5 ei holma jirgmist:
a. N,N-dimetiiiilaminoetanool (108-01-0) ja vastavad protoneeritud soolad;

b. N,N-dietiiillaminoetanool ja vastavad protoneeritud soolad (100-37-8);

. N,N-dialkiiiil-[metiiiil, etiiiil, n-propiiiil vdi isopropiiiilJaminoetaan-2-tioolid ja vastavad protonee-

ritud soolad, muud kui punktis 1C350 nimetatud N,N-diisopropiiiil-(beta)-aminoetaantiool;
vt punktis 1C350 etiiiildietanoolamiin (139-87-7);

metiiiildietanoolamiin (105-59-9).

Markus 1: Keemiarelvade konventsiooniga mitteiihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450 "' keemi-

lisi segusid", mis sisaldavad iiht voi mitut punktides 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3,
1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei
moodusta kdnealusest segust iile 10 massiprotsendi.

Mirkus 2: Keemiarelvade konventsiooniga iihinenud riikidesse eksportimisel ei holma punkt 1C450 ' keemilisi

segusid ", mis sisaldavad iiht v6i mitut punktides 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4,
1C450.b.5 ja 1C450.b.6 nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta kdnea-
lusest segust iile 30 massiprotsendi.

Mrkus 3: Punkt 1C450 ei holma " keemilisi segusid", mis sisaldavad iht voi mitut punktis 1C450.b.8

nimetatud kemikaali ning milles iikski iiksik kemikaal ei moodusta konealusest segust iile 30 massi-
protsendi.

Markus: Punkt 1C450 ei hdlma tarbekaupadena mddratletavaid tooteid, mis on pakendatud jaemiiiigiks isikli-

kuks kasutamiseks vdi pakendatud iiksikisikule kasutamiseks.
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1D
1D001

1D002

1D101

1D103

1D201

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktides 1B001-1B003 nimetatud seadmete aren-
damiseks, tootmiseks v3i kasutamiseks.

Tarkvara, mis on ette nahtud orgaaniliste ja metalliliste pohimasside, stisinikpohimassilaminaatide voi -kompo-
siitide arendamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud voi kohandatud punktides 1B101,1B102, 1B115, 1B117, 1B118
voi 1B119 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud selliste vihendatud mérgatavusega signaalide analiiiisiks nagu
radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-/infrapuna- voi akustilised signaalid.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 1B201 nimetatud kaupade kasutamiseks.
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1E Tehnoloogia

1E001 Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 1A001.b, 1A001.,
1A002-1A005, 1B vdi 1C nimetatud materjalide arendamiseks vdi tootmiseks.

1E002 Muu tehnoloogia:
a. tehnoloogia poliibensotiasoolide voi politbensoksasoolide arendamiseks ja tootmiseks;

b. tehnoloogia selliste fluoroelastomeerithendite arendamiseks ja tootmiseks, mis sisaldavad vihemalt iihte
viniiiileetermonomeeri;

c. tehnoloogia jirgmiste ldhtematerjalide vdi mittekomposiitsete keraamiliste materjalide tootmiseks:
1. ldhtematerjalid, millel on koik jargmised omadused:

a. iiks jargmisest loetelust:
1. tsirkooniumi liht- vdi kompleksoksiidid ja rini v6i alumiiniumi kompleksoksiidid;
2. boori lihtnitriidid (kuubilise vorega kristallide kujul);
3. rdni voi boori liht- v6i komplekskarbiidid voi
4. rani liht- voi kompleksnitriidid;

b. summaarne metalliliste lisandite hulk, vilja arvatud spetsiaalselt lisatavad, on viiksem kui:
1. 1000 miljondikosa lihtoksiidide voi karbiidide korral voi'
2. 5 000 miljondikosa kompleksiihendite v6i lihtnitriidide korral ning

c. mis tahes jirgmiste omadustega:

1. tsirkooniumid, mille keskmine osakeste suurus ei iileta 1 pm ja kuni 10 % osakeste suurus ei
ileta 5 pm;

2. muud lshtematerjalid, mille keskmine osakeste suurus ei iileta 5 pm ja kuni 10 % osakeste
suurus ei ileta 10 pm voi

3. millel on kd&ik jargmised omadused:
a. liistakud, mille pikkuse ja paksuse suhe iiletab 5;

b. niitkristallid, mille pikkuse ja 1dbimdddu suhe iiletab 10 labimddtude korral, mis on
viiksemad kui 2 pm, ning

c. pidev voi tiikeldatud kiud, mille 14bimddt on viiksem kui 10 pm;

2. mittekomposiitsed keraamilised materjalid, mis on valmistatud punktis 1E002.c.1 nimetatud materja-
lidest;

Markus: Punkt 1E002.c.2 ei hdlma " tehnoloogiat' abrasiivide kavandamiseks voi tootmiseks.
d. tehnoloogia aromaatsete polilamiidkiudude tootmiseks;
e. tehnoloogia punktis 1C001 nimetatud materjalide installeerimiseks, hooldamiseks voi parandamiseks;

f. tehnoloogia punktides 1A002, 1C007.c vdi 1C007.d nimetatud komposiitstruktuuride, -laminaatide voi -
materjalide parandamiseks.

Mirkus: Punkt 1E002.f ei holma " tehnoloogiat", mis on vajalik " tsiviilohusoidukite'" tarindite remondiks,
kasutades siisinik " kiud- ja niitmaterjale”’ ning epoksiivaike, mis sisalduvad Ghusdidukivalmistaja

késiraamatus.
1E101 Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktides 1A102, 1B001, 1B101,
1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C117, 1D101 voi 1D103 nimetatud kaupade
kasutamiseks.
1E102 Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktides 1D001, 1D101 vdi 1D103 nimetatud tarkvara

arendamiseks.
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1E103

1E104

1E201

1E202

1E203

Tehnoloogia temperatuuri, réhu voi atmosfddri reguleerimiseks autoklaavides voi hiidroklaavides komposiitide
voi osaliselt toodeldud komposiitide tootmisel.

Tehnoloogia piirolitiitiliselt saadud materjalide tootmiseks, mis on moodustunud valuvormil, spindlil voi
muul alusel ldhtegaasidest, mis lagunevad temperatuurivahemikus 1573 K (1 300 °C) kuni 3173 K
(2 900 °C), rdhkudel 130 Pa kuni 20 kPa.

Mrkus: Punkt 1E104 hdlmab tehnoloogiat lihtegaaside koostise jaoks, voolukiirusi ja protsessi juhtimise programmi
ning parameetreid.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 1A002, 1A202,
1A225-1A227, 1B201, 1B225-1B233, 1C002.b.3 vdi 1C002.b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216,
1C225-1C240 voi 1D201 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 1A202 voi 1A225-1A227
nimetatud seadmete voi materjalide arendamiseks voi tootmiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 1D201 nimetatud tarkvara arendamiseks.
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2A

2A001

2A225

2A226

Siisteemid, seadmed ja komponendid
NB! Miiravabade laagrite kohta vaata sdjaliste kaupade nimekirja.
Veerelaagrid ja laagrisiisteemid ning nende komponendid:

Markus: Punkt 2A001 ei hdlma kuule, mille tootja poolt mddratud tolerantsid 1SO 3290 standardi kohaselt
vastavad tapsusklassile 5 voi on halvemad.

a. kuullaagrid véi tervikrull-laagrid, mille tootja méératletud tolerantsid vastavad ISO 492 tipsusklassile 4
(voi ANSI/ABMA Std 20 tipsusklassile ABEC-7 vdi RBEC-7 vdi vastavatele siseriiklikele normidele) voi
on paremad ja mille veerevorud ja -kehad on valmistatud monelmetallist voi beriilliumist;

Markus: Punkt 2A001 ei hdlma koonusrull-laagreid.

b. muud kuullaagrid voi tervikrull-laagrid, mille tootja maaratletud tolerantsid vastavad ISO 492 tipsus-
klassile 2 (voi ANSI/ABMA Std 20 tipsusklassile ABEC-9 vbi RBEC-9 vdi vastavatele siseriiklikele
normidele) v6i on paremad;

Mairkus: Punkt 2A001.b ei hdlma koonusrull-laagreid.

c. aktiivsed magnetlaagrisiisteemid, mis kasutavad monda jirgmistest:
1. materjalid, mille magnetvootihedus on 2,0 T vi suurem ja voolavuspiir on ile 414 MPa;
2. tiiselektromagnetilised 3D homopolaarsed eelmagneetimiskonstruktsioonid ajamitele voi
3. korgetemperatuurilised (450 K (117 °C) ja kdrgem) asendiandurid.

Tiiglid, mis on valmistatud vedelatele aktiniidmetallidele vastupidavatest materjalidest:

a. tiiglid, millel on mélemad jirgmised omadused:
1. mahutavus 150-8 000 cm? ja

2. valmistatud jiargmistest materjalidest voi kaetud mis tahes jirgmiste materjalidega, mille puhtusaste
on 98 massiprotsenti vdi rohkem:

a. kaltsiumfluoriid (CaF,);
b. kaltsiumtsirkonaat (metatsirkonaat) (CaZrOs);
c. tseeriumsulfiid (Ce,Ss);
d. erbiumoksiid (Er,03);
e. hafniumoksiid (HfO,);
f. magneesiumoksiid (MgO);
g. nitriiditud nioobiumi-titaani-volframisulam, mis sisaldab ligikaudu 50 % Nb, 30 % Ti ja 20 % W;
h. dtriumoksiid (Y,03) voi
i. tsirkooniumoksiid (ZrO,);
b. tiiglid, mille] on molemad jirgmised omadused:
1. mahutavus 50-2 000 cm? ja
2. valmistatud tantaalist voi kaetud tantaaliga, mille puhtusaste on 99,9 massiprotsenti voi rohkem;
c. tiiglid, millel on kéik jargmised omadused:
1. mahutavus 50-2 000 cm?;
2. valmistatud tantaalist voi kaetud tantaaliga, mille puhtusaste on 98 massiprotsenti vdi rohkem ja
3. kaetud tantaalkarbiidi, -nitriidi v6i -boriidiga voi nende kombinatsiooniga.
Klapid, millel on koik jargmised omadused:
a. nimisuurus 5 mm voi rohkem;
b. omab 1566tstihendit ja

c. valmistatud alumiiniumist, alumiiniumisulamist, niklist voi niklisulamist, mis sisaldab 60 massiprotsenti
voi rohkem niklit, voi sellega kaetud.

Tehniline mdrkus:

Erinevate sisendava ja viljundava libimdotudega Klappide korral tihistab punktis 2A226 nimimoot viikseimat
labimaotu.
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2B

2B001

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed
Tehnilised markused:

1. Taiendavaid paralleelseid kontuurtelgesid (nt horisontaalsete karussellsisetreipinkide w-telg vdi teisene poordtelg,

mille poorlemistelg on paralleelne pdhitelje poorlemisteljega) ei loeta kontuurtelgede koguhulka. Poordteljed ei pea
podrlema ile 360°. Poordtelge voib poorlema panna lineaarseade (nt tigu- voi hammaslattajam).

2. Punkti 2B tahenduses on nende telgede arv, mida voib samaaegselt " koordineerida kontuurjuhtimiseks,”" telgede

arv, piki mida voi mille iimber toimub mis tahes toddeldava detaili voi tooriista samaaegne ja omavahel seotud
likumine. Sinna hulka ei loeta lisatelgi, piki mida voi mille iimber toimub muu suhteline lilkumine seadmes,
naiteks:

a. lihvimisketaste rihtimissiisteemi lihvmasinaid;

b. paralleelseid poordtelgesid, mis on kavandatud eraldi asuvate toodeldavate detailide paigaldamiseks;

c. kolineaarseid poorlevaid abitelgesid, mis on kavandatud sama téodeldava detaili kdsitsemiseks, hoides seda
kinni erinevatest punktidest.

. Telgede nimestik peab olema vastavuses rahvusvahelise standardiga ISO 841 Numerical Control Machines - Axis

and Motion Nomenclature (numbrilised juhtimismasinad — telje ja lilkumise nimestik).

. Punktide 2B001-2B009 tihenduses loetakse " kaldvll" poordteljeks.

. ISO 230/2 (1988) (1) vdi vastava siseriikliku standardi kohaselt sooritatud modtmiste pohjal kindlaksmddratud

positsioneerimise tapsusastmeid vdib kasutada iga konkreetse toopingimudeli puhul eraldi iga t60pingi katsetamise
asemel. Kindlaksmddratud positsioneerimistipsus tahendab tdpsuse vddrtust, mis on ette nahtud selle asukoha-
liikmesriigi pddevate asutuste jaoks, kus eksportija toopingi mudeli tapsuse esindajana asub.

Kindlaksmddratud vddrtuste mddramine:

a. valida viis toopinki hinnatavast mudelist;

b. modta lineaartelje tapsused vastavalt ISO 230/2 (1988)le; ()

c. mddrata iga to0pingi iga telje A-vddrtused. A-vddrtuse arvutamine on kirjeldatud ISO standardis;

d. mirata iga telie A-viartuste keskvidrtus. Sellest keskvédrtusest A saab uuritava mudeli iga telje kindlaks-
mddratud vidrtus (Ax Ay...);

e. kuna 2. kategooria nimekiri viitab igale lineaarsele teljele eraldi, siis on kindlaksmddratud vadrtusi sama palju
kui lineaarseid telgi;

f- kui moni sellise t6opingi mudeli telg, mis ei ole holmatud punktide 2B001.a-2B001.c voi 2B201-ga, omab
kindlaksmddratud tapsust A 6 mikronit lihvimispinkidel ja 8 mikronit frees- ja treipinkidel voi paremat, peab
valmistaja kinnitama tapsusastet kord kaheksateistkiimne kuu jooksul.

T66pingid ja nende kombinatsioonid metallide, keraamika ja komposiitide to6tlemiseks (voi 1dikamiseks),
mis vastavalt tootja tehnilisele spetsifikatsioonile vdivad olla varustatud elektroonsete arvjuhtimisseadme-
tega, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB! VT KA PUNKTI 2B201.

Mirkus 1: Punkt 2B001 ei holma eriotstarbelisi toopinke, mida kasutatakse iiksnes hammasrataste valmistamiseks.

Selliste toopinkide kohta vt punkti 2B003.

Mrkus 2: 2B001 ei hdlma eriotstarbelisi toopinke, mida kasutatakse iiksnes jargmiste detailide tootmiseks:

a. vantvollid voi nukkvollid;
b. tooriistad voi loiketerad;
c. pressi tigudll;

d. graveeritud voi lihvitud juveeltooted.

Mrkus 3: Tédpinke, millel on vihemalt kaks kolmest voimalusest — treimise, freesimise voi lihvimise voimalus (nt

treipink, millel on ka freesimise vdimalus) tuleb hinnata koigi kohaldatavate punktide 2B001.a.,
2B0O01.b. voi 2B001.c. jirgi.

(1) Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistapsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi

padevate asutustega.
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2B001

(jitkub)

a. treipingid, millel on koik jargmised omadused:

1. positsioneerimistdpsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vdrdne voi vdiksem (parem)
kui 6 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt I1SO standardile 230/2 (1988) (') vdi
vastavatele siseriiklikele standarditele ja

2. kaks vdi enam telge, mida voib iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;

Markus: Punkt 2B001.a ei hélma treipinke, mis on spetsiaalselt ette nahtud kontaktlddtsede valmistamiseks.

b. freespingid, millel on iiks jirgmistest omadustest:

1. millel on kéik jargmised omadused:

a. positsioneerimistapsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne voi viiksem (parem)
kui 6 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (') vdi
vastavatele siseriiklikele standarditele ja

b. kolm lineaarset telge ja iiks poorlemistelg, mida saab itheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;
2. viis vdi enam telge, mida saab iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;

3. koordinaatpuurpinkide positsioneerimistdpsus, mis koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on
vordne voi viiksem (parem) kui 4 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt 1SO stan-
dardile 230/2 (1988) (') vdi vastavatele siseriiklikele standarditele vdi

4. lendteraga 15ikeseadmed, millel on koik jirgmised omadused:
a. peavolli aksiaallotku ja viskumise koguvdirtus on viiksem (parem) kui 0,0004 mm (TIR) ja

b. liugliikumise nurkhilvete (vonkumine risti- ja pikisuunas ning poordliikumine) koguvéirtus
300 mm teekonnal on viiksem (parem) kui 2 kaaresekundit (TIR);

c. lihvimispingid, millel on jirgmised omadused:

1. millel on kdik jargmised omadused:

a. positsioneerimistdpsus koos koigi olemasolevate kompensatsioonidega on vdrdne voi viiksem (parem)
kui 4 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (') vdi
vastavatele siseriiklikele standarditele ja

b. kolm v&i enam telge, mida saab iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks voi
2. viis vdi enam telge, mida saab iiheaegselt koordineerida kontuurjuhtimiseks;
Mairkus: Punkt 2B001.c ei hélma jirgmisi lihvimispinke:
1. silindriliste valis-, sise- ja vdlis-sisepindade lihvimispingid jargmiste omadustega:
a. ainult silindriliste pindade lihvimiseks ja
b. téodeldava detaili maksimaalne vilislabimaot voi pikkus voib olla 150 mm;

2. t60pingid, mis on spetsiaalselt kavandatud koordinaatlihvimispinkideks, millel puuduvad z-telg voi w-
telg, mille positsioneerimistdpsus koos ''kdigi olemasolevate kompensatsioonidega’ on vdiksem
(parem) kui 4 pm (moodetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt 1SO standardile 230/2
(1988) 1 vdi vastavatele siseriiklikele standarditele;

3. pinnalihvimispingid.

d. juhtmeteta elektroerosioonpingid (EDM), millel on kaks vdi enam poordtelge, mida saab itheaegselt

koordineerida kontuurjuhtimiseks;

(!) Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistipsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi
padevate asutustega.
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2B001

2B002

2B003

2B004

2B005

(jatkub)

e. toopingid metallide, keraamika ja komposiitide eemaldamiseks, millel on kdik jargmised omadused:
1. kasutavad materjalide eemaldamiseks iitht jirgmistest moodustest:
a. vee- voi muude vedelike joad, kaasa arvatud need, mis sisaldavad abrasiivlisandeid;
b. elektronkiir vdi
c. laserkiir ja
2. millel on kaks v6i enam poordtelge:
a. mida saab ttheaegselt kontuurjuhtimiseks koordineerida ja
b. mille positsioneerimistipsus on viiksem (parem) kui 0,003

f. puurpingid siigavate aukude puurimiseks ning siigavate aukude puurimiseks kohandatud treipingid, mis
vdimaldavad puuritava augu maksimaalseks siigavuseks enam kui 5 000 mm, ning spetsiaalselt nende
jaoks ettendhtud komponendid.

Digitaalsed toopingid, mis kasutavad magneto-reoloogilist viimistlusprotsessi (magnetorheological finishing
process) (MRF) mittesfadriliste pindade tootmiseks ja millel on iiks jargmistest omadustest:

a. valmistamistdpsus (tolerants) on viiksem kui 1,0 pm voi
b. pinna karedus on viiksem kui 100 nm rms.

Tehniline mdrkus:

Punkti 2B002 tihenduses on MRF materjali eemaldamise protsess, milles kasutatakse abrasiivset magnetilist vede-
likku, mille viskoossust reguleerib magnetvali.

Arv- ja kisijuhtimisega t60pingid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid, juhtimis- ja
lisaseadmed, mis on ette nahtud karastatud (R. = 40 voi enam), sirghammastega silinderrataste, kaldham-
masrataste ja noolhammasrataste, mille jaotusringjoone labimodt on suurem kui 1 250 mm ning mille
hamba to6pinna laius on 15 % jaotusringjoone libimoddust v6i enam ning mis on viimistletud AGMA 14
vOi parema kvaliteediga (vOrdne ISO 1328 klass 3ga), 1dikamiseks, viimistlemiseks, lihvimiseks v6i hooni-
miseks.

Kuumisostaatpressid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisaseadmed, millel on kdik
jargmised omadused:

NB! VT KA PUNKTE B104 JA 2B204.

a. termiliselt kontrollitav keskkond suletud tookambris ning kambri siselabimd6t on 406 mm vdi rohkem
ja

b. mis tahes jirgmistest:
1. maksimaalne t66rohk iile 207 MPa;
2. kontrollitava termilise keskkonna temperatuur ile 1 773 K (1 500 °C) vdi

3. voimalus siisivesinikega impregneerimiseks ja tekkivate gaasiliste lagunemisproduktide eemaldami-
seks.

Tehniline mdrkus:

Kambri sisemdode tahendab kambri selle osa modte, milles saavutatakse samaaegselt nii tootemperatuur kui ka
t60rohk, ning siia ei arvestata kinnitusrakiseid. See modde on viiksem kas rohukambri sisediameetrist voi isoleeritud
ahju sisediameetrist, soltuvalt sellest, kumb kahest eespool nimetatud kambrist asub teise sees.

NB! Spetsiaalselt konstrueeritud stantside, valuvormide ning tooriistade kohta vaata punkte BOO3, 9B009 ja sojaliste
kaupade nimekirja.

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud anorgaaniliste kihtide, pinnakatete ja pinna modifikatsioonide
sadestamiseks ja to6tlemiseks mitteelektroonsetele pdhimikele ning protsessi kdigu kontrollimiseks selliste
menetluste abil, mis on esitatud punkti 2E003.f tabelis ja markustes ning spetsiaalselt nende seadmete
automaatseks kasutamiseks, positsioneerimiseks, kisitsemiseks ja kontrolliks kavandatud komponendid:

a. keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) seadmed, millel on kéik jargmised omadused:
NB! VT KA PUNKTI B105.
1. ihe jargneva modifitseeritud protsessi kasutamine:
a. CVD-katmine pulseeriva rohu juures;
b. kontrollitud idustamisega termiline sadestamine (CNTD) vdi

c. plasmaaktiveeritud voi plasma osalusel CVD ja
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2B005

2B006

a. (jatkub)
2. mis tahes jargmistest:
a. kasutatakse poorlevaid korgvaakumtihendeid (r6hk 0,01 Pa voi vihem) voi
b. protsessi kdigus kontrollitakse pidevalt katte paksust reaalajas (in situ);
b. ioonlegeerimisseadmed, milles ioonivoo vool on 5 mA voi rohkem;

c. elektronkiire abil toimuva aurustamise-sadestamise (EB-PVD) seadmed nimivdimsusega kokku iile
80 kW, millel on iiks jirgmistest omadustest:

1. vannis vedelikutaseme laserkontrollisiisteem, mis reguleerib tdpselt kangide sootmiskiirust, voi

2. arvuti abil juhitav kiirusemonitor, mis kontrollib kaht vdi enamat elementi sisaldava katte sadesta-
mise kiirust ning toimib auruvoos ioniseeritud aatomite fotoluminestsentsi mddtmise pShimdttel;

d. plasmapihustusseadmed, millel on jirgmised omadused:

1. protsess viiakse ldbi madalal rohul kontrollitavas atmosfddris (10 kPa voi vihem, moddetuna kahuri
viljunddiiiisi kohal 300 mm piirides) vaakumkambris, milles on voimalik vihendada rohku kuni
0,01 Pa enne pihustamisprotsessi algust, voi

2. protsessi kiigus kontrollitakse pidevalt katte paksust reaalajas (in situ);

e. atomisatsioonsadestusseadmed, mis vdimaldavad voolutihedust 0,1 mA/mm? v&i rohkem sadestuskii-
rusel 15 pm/h voi rohkem;

f. katoodsadestusseadmed, mis sisaldavad elektromagnetitest voret kaare otspunkti juhtimiseks katoodil;

g. ioonpindamisseadmed, mis vdimaldavad protsessi kdigus pidevalt reaalajas (in situ) moota iikskoik
kumba jirgmistest:

1. kattekihi paksus pohimikul ja sadestuskiirus voi
2. optilised omadused.

Mrkus: Punkt BOOS5 ei holma keemilise aurustamise-sadestamise, katoodsadestuse, atomisatsioonsadestuse, ioonpin-
damise vGi ioonlegeerimise seadmeid, mis on spetsiaalselt kavandatud 15ikamis- voi téoriistade jaoks.

Modtmelised kontrolli- voi mootesiisteemid, seadmed ja elektroonikasdlmed:

a. arvutiga juhitavad voi arvjuhitavad koordinaatmddtemasinad (CMM), millel kolmemddtmeline (ruumi-
line) lubatud piirviga (MPEg) on masina todpiirkonna igas punktis (st telgede pikkuse ulatuses) vordne
voi vdiksem (parem) kui (1,7 + L/1 000) pm (L on mdddetud pikkus millimeetrites), modtes vastavalt
ISO standardile 10360-2 (2001);

NB! VT KA PUNKTI B206.
b. lineaarse ja nurknihke modtevahendid:
1. lineaarnihke mddtevahendid, millel on mis tahes jargmised omadused:
Tehniline mdrkus:
Punktis 2B006.b.1 tihendab lineaarnihe mddtepea ja mdddetava objekti vahelise kauguse muutust.

a. mittekontakt-tiitipi modtesiisteemid, mille eraldusvdime on kuni 0,2 mm mddtepiirkonnas
0,2 pm voi vdhem (parem);

b. lineaarpinge diferentsiaaltransformaatorsiisteemid, millel on kdik jargmised omadused:
1. lineaarsus on 0,1 % voi vihem (parem) kuni 5mm mddtepiirkonnas ja

2. triiv on viiksem (parem) kui 0,1 % péevas voi sellega vordne kontrollruumi standardtempe-
ratuuri koikumisel + 1K voi
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2B006

2B007

2B008

2B009

b.

C.

1. (jatkub)
c. modtesiisteemid, millel on koik jargmised omadused:
1. sisaldavad laserit ja

2. sidilitavad vdhemalt 12 tunni jooksul standardtemperatuuri kdikumisel # 1 K ja standardrohul
koik jargmised omadused:

a. eraldusvoime modteskaala tdisulatuses 0,1 pm voi vihem (parem) ja

b. mddtehalve on (0,2+L/2 000) pm (L on mdddetud pikkus millimeetrites) voi sellest viiksem
(parem);

d. elektroonikasdlmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud tagasiside andmiseks punktis 2B006.b.1.c
nimetatud siisteemides;

Mrkus: Punkt 2B006.b.1 ei hdlma interferomeetrilisi mdotesiisteeme, millel on automaatkontrollsiisteem, mis
ei kasuta tagasisidetehnoloogiat ja mis sisaldavad laserit t60pingi, mddtekontrollimehhanismide voi
sarnaste seadmete nihkuri litkumise vigade mdotmiseks.

2. nurknihke modtevahendid, mille mddtehalve on 0,00025° voi vahem (parem);

Mrkus: Punkt 2B006.b.2 ei holma optilisi seadmeid, nagu autokollimaatorid, mis kasutavad kollimeeritud
valgust (nt laservalgust) peegli nurknihke mddramiseks.

seadmed pinna ebakorrapirasuste modtmiseks, mis moddavad optilist hajumist nurga funktsioonina,
tundlikkusega 0,5 nm voi vdhem (parem).

Mairkus: Toopingid, mida vdib kasutada madotemehhanismidena, kuuluvad kontrolli alla, kui nad vastavad voi

iiletavad to0pinkide voi modtemehhanismide funktsioonidele kindlaksmddratud kriteeriume.

Robotid, millel on jirgmised tehnilised omadused, ning spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud juhtimis-
seadmed ja téGorganid:

NB! VT KA PUNKTI B207.

a.

d.

on voimelised kolmemddtmelise kujutise téielikuks tootluseks vodi vaadeldava ruumilise tooala koos
objektidega (stseeni) téielikuks kolmemddtmeliseks analiiiisiks reaalajas, et genereerida voi teisendada
programme voi et genereerida voi teisendada programmi arvandmeid;

Tehniline mdrkus:

Stseenianaliiiisi piirang ei holma kolmanda modtme lahendusi, kui vaadatakse antud nurga all, voi piiratud
hallskaala tdlgendusi siigavuse voi tekstuuri tajumiseks heakskiidetud iilesannete jaoks (21/, D).

. on spetsiaalselt projekteeritud tditma siseriiklikke ohutusnorme, mida kohaldatakse plahvatusohtliku

sdjamoona timbruses;

on spetsiaalselt projekteeritud voi liigitatud kiirgustkestvana, vdimelisena taluma suuremat kui 5x103
Gy (rdni) summaarset kiirgusdoosi, ilma toimimisvdime languseta, voi

Tehniline mérkus:

Termin " Gy (rdni)"" tahistab iihes kilogrammis ekraneerimata réniproovis seda ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel
neeldunud energiahulka dZaulides.

spetsiaalselt ette nahtud tootama korgemal kui 30 000 m.

Agregaadid voi moodulid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud t66pinkide jaoks, voi mddtmelised kontrolli- voi
modtesiisteemid ja -seadmed:

a.

lineaarasendi tagasiside moodulid (nt induktiivanduriga seadmed, kalibreerimisskaalad, infrapuna- ja
lasersiisteemid), mille {ildine tapsus on viiksem (parem) kui (800 + (600 x L x 10 %)) nm (L on vérdne
efektiivpikkusega mm-s);

NB! Lasersiisteemide kohta vaata ka markust punktis 2B006.b.1.

. poordasendi tagasiside moodulid (nt induktiivanduriga seadmed, kalibreerimisskaalad, infrapuna- ja

lasersiisteemid), mille tdpsus on viiksem (parem) kui 0,00025%
NB! Lasersiisteemide kohta vaata ka mdarkust punktis 2B006.b.1.

litpoordlauad ja kallutatavad spindlid, mis vdimaldavad metallildikepinke vastavalt tootja spetsifikatsioo-
nidele tdiustada, saavutades voi iiletades punktis 2B kirjeldatud voi kdrgema taseme.

Trugimis- ja tdukamispingid, mis vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele vdivad olla varustatud arvjuhtimis-
mooduliga voi arvutijuhtimisega ja millel on koik jirgmised omadused:
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(jitkub)
NB! VT KA PUNKTE 2B109 JA 2B209.

a. kahe voi enama juhitava teljega, millest vihemalt kaht on vdimalik iiheaegselt kontuurjuhtimiseks koor-
dineerida, ja

b. valtsimisjoud iile 60 kN.

Tehniline mdrkus:

Toopinke, milles on iihendatud nii trugimise kui ka toukamise pohimdtted, kdsitletakse punkti 2BO09 tdhenduses
toukamispinkidena.

Isostaatpressid, muud kui punktis 2B004 nimetatud, millel on koik jirgmised omadused:
NB! VT KA PUNKTI 2B204.
a. maksimaalne t66rohk 69 MPa vdi suurem;

b. konstrueeritud reguleeritava soojusliku 873 K (600 °C) voi kdrgema temperatuurilise keskkonna saavu-
tamiseks ning siilitamiseks ja

c. kambriddnsuse siselibimdot on 254 mm voi rohkem.

Keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) ahjud, muud kui punktis 2B005.a nimetatud, mis on kavandatud
v0i kohandatud siisinik-siisinik-komposiitide tihendamiseks.

Téukamispingid, muud kui punktis 2B009 nimetatud, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud kompo-
nendid:

NB! VT KA PUNKTI 2B209.
a. tdukamispingid, millel on koik jargmised omadused:

1. vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele voivad olla varustatud arvjuhtimismooduli voi arvutijuhtimisega
ka siis, kui nad seda algselt ei ole ja

2. kahe voi enama juhitava teljega, millest vihemalt kaht on voimalik itheaegselt kontuurjuhtimiseks
koordineerida;

b. spetsiaalselt punktis 2B009 v&i 2B109.a nimetatud tdukamispinkide jaoks konstrueeritud kompo-
nendid.

Markus: Punkt 2B109 ei hélma masinaid, mis ei ole kasutatavad toukemootori komponentide ja seadmete (nt
mootorikestad) tootmiseks punktis 9A005, 9A007.a voi 9A105.a nimetatud siisteemidele.

Tehniline mdrkus:

Toopinke, milles on iihendatud nii trugimise kui ka toukamise pohimdtted, kdsitletakse punkti 2BO09 tihenduses
toukamispinkidena.

Vibratsiooni katsetamise siisteemid, seadmed ja komponendid:

a. vibratsiooni katsetamise siisteem, milles kasutatakse tagasisidet voi suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab
numbrilist kontrollerit ning on vdimeline varistama siisteemi kiirendusega 10 g (ruutkeskmine vaartus)
voi rohkem sagedusvahemikus 20 Hz-2 kHz ja tekitada joudu 50 kN vdi rohkem, moddetuna tithjal
aluslaual;

b. digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste tarkvaraga, mille reaalajaline
ribalaius on iile 5 kHz ja mis on ette ndhtud punktis 2B116.a nimetatud vibratsiooni katsetamise
siisteemidele;

c. viristajad (raputusmoodulid), véimenditega voi ilma, mis vdimaldavad tekitada joudu 50 kN voi
rohkem, moddetuna tiihjal aluslaual, ning on kasutatavad punktis 2B116.a nimetatud vibratsiooni
katsetamise siisteemides;

d. katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette ndhtud paljude raputusmoodulite
kombineerimiseks siisteemi, mis vdimaldab saavutada efektiivset kombineeritud joudu 50 kN voi
rohkem, mdddetuna tithjal aluslaual, ning on kasutatavad punktis 2B116.a nimetatud vibratsioonisiis-
teemides.

Tehniline mdrkus:

Punktis 2B116 tahendab tithi laud tasast lauda voi pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

Seadmete ja protsesside juhtimissiisteemid, muud kui punktis 2B004, 2B005.a, 2B104 voi 2B105 nime-
tatud, mis on kavandatud vdi kohandatud raketidiiiiside ja atmosfidri taassisenevate lennuaparaatide
ninamike otste struktuurkomposiitide tihendamiseks ja piiroliiiisiks.

Jargmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

NB! VT KA PUNKTI 2B219.
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(jatkub)

a. balansseerpingid, millel on koik jirgmised omadused:
1. ei suuda tasakaalustada rootoreid/sdlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;
2. on vdimelised tasakaalustama rootoreid/sdlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;
3. on vdimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel voi rohkemal tasandil ja

4. on voimelised tasakaalustama spetsiifilise jaaktasakaalustamatuseni 0,2 g mm kilogrammi rootori
massi kohta;

Mirkus: Punkt 2B119 ei holma balansseerpinke, mis on kavandatud voi kohandatud hambaravi- voi muudeks
meditsiiniseadmeteks.

b. indikaatorite pead, mis on kavandatud vdi kohandatud kasutamiseks punktis 2B119.a nimetatud masi-
natel.

Tehniline mdrkus:

Indikaatorite pead on ménel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.
Liikumissimulaatorid v6i poorlemislauad, millel on koik jirgmised omadused:
a. kaks voi rohkem telge;
b. kontaktrongad, mis on vdimelised edasi kandma elektrienergiat ja/voi informatsiooni signaale, ja
c. mis tahes jirgmise omadusega:

1. mis tahes iiksikul teljel on koik jargmised omadused:

a. vdimaldavad kiirust 400 kraadi sekundis voi rohkem vdi 30 kraadi sekundis voi vihem ja

b. nurkkiiruse eristamisvdime on 6 kraadi sekundis vdi vihem ja tipsus 0,6 kraadi sekundis voi
vihem;

2. halvimal juhul on kiiruse stabiilsus vordne vdi parem (vdhem) kui pluss vdi miinus 0,05 % kesk-
mistatuna iile 10 kraadi voi enama voi

3. positsioneerimistipsus on 5 kaaresekundit vdi rohkem.

Mrkus: Punkt 2B120 ei holma péorlemislaudu, mis on konstrueeritud voi kohandatud toopinkide voi meditsiini-
seadmete jaoks. Toopinkide poorlemislaudade kontrolli kohta vaata punkti 2B00S.

Positsioneerimislauad (seadmed, mis vdimaldavad tdpset positsioneerimist mis tahes poordteljel), muud kui
punktis 2B120 nimetatud, millel on kéik jairgmised omadused:

a. kaks voi rohkem telge ja
b. positsioneerimistipsus on 5 kaaresekundit voi rohkem.

Mrkus: Punkt 2B121 ei holma péorlemislaudu, mis on konstrueeritud voi kohandatud toopinkide voi meditsiini-
seadmete jaoks. Toopinkide poorlemislaudade kontrolli kohta vaata punkti 2B00S.

Tsentrifuugid, mis on vdimelised tekitama kiirendusi iile 100 g ja millel on kontaktrdngad, mis v&imal-
davad elektrienergiat ja informatsiooni signaale edasi kanda.

T66pingid ja nende kombinatsioonid, muud kui punktis 2B001 nimetatud, metallide, keraamika ja kompo-
siitide tootlemiseks voi 16ikamiseks, mis vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele vdivad olla varustatud
elektronseadmetega kahel voi enamal teljel itheaegseks kontuurjuhtimiseks:

a. freespingid, millel on iiks jargmistest omadustest:

1. positsioneerimistipsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vordne vdi vdiksem (parem)
kui 6 pm (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (') voi
vastavatele siseriiklikele standarditele voi

2. kaks vdi enam kontuurjuhitavat poorlevat telge:
Markus: Punkt 2B201.a ei hdlma jargmiste omadustega freespinke:
a. X-telje kaigupikkus on suurem kui 2 m ja

b. X-telje iildine positsioneerimistapsus on suurem (halvem) kui 30 pm.

(1) Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistapsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi
padevate asutustega.
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2B201

2B204
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b. lihvimispingid, millel on jirgmised omadused:

1. positsioneerimistdpsus koos kdigi olemasolevate kompensatsioonidega on vdrdne voi viiksem (parem)
kui 4 pm (moddetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (') voi
vastavatele siseriiklikele standarditele voi

2. kaks voi enam kontuurjuhitavat poorlevat telge.
Markus: Punkt 2B201.b ei holma jargmisi lihvimispinke:
a. silindriliste vdlis-, sise- ja valis-sisepindade lihvimispingid jirgmiste omadustega:

1. ainult selliste detailide tootlemiseks, mille maksimaalne valislabimaot voi pikkus vaib olla 150
mm; ja

2. millel on vaid x-, y-, c- ja telg;

b. koordinaatlihvimispingid, millel puuduvad z-telg voi w-telg, mille positsioneerimistapsus on viiksem
(parem) kui 4 pm vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) 1 vii vastavatele siseriiklikele standar-
ditele.

Markus 1: Punkt 2B201 ei holma eriotstarbelisi toopinke, mida kasutatakse iiksnes jirgmiste detailide
tootmiseks:

a. hammasrattad;

b. vintvollid voi nukkvéllid;
c. tooriistad voi 1oiketerad;
d. pressi tiguvollid;

Markus 2: Toopinke, millel on vihemalt kaks kolmest voimalusest — treimise, freesimise voi lihvimise
vaimalus (nt treipink, millel on ka freesimise voimalus) tuleb hinnata kdigi kohaldatavate
punktide 2B001.4., v3i 2B201.a. vdi b. jargi.

Isostaatpressid, muud kui punktis 2B004 vdi 2B104 nimetatud, ning nende juurde kuuluvad seadmed:
a. isostaatpressid, millel on mdlemad jargmised omadused:

1. vdimelised saavutama 69 MPa vdi suuremat maksimaalset t6ordhku ja

2. rohukambri siselibimoot on iile 152 mm;

b. stantsid, valuvormid ning juhtimisseadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 2B204.a nimetatud
isostaatpresside jaoks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 2B204 tihendab kambri sisemddde kambri selle osa mddte, milles saavutatakse samaaegselt nii toGtempe-
ratuur kui ka t66rohk, ning siia ei arvestata kinnitusrakiseid. See modde on viiksem kas rohukambri sisediameetrist
voi isoleeritud ahju sisediameetrist, soltuvalt sellest, kumb kahest eespool nimetatud kambrist asub teise sees.

Modtmelised kontrolliseadmed, -riistad voi -siisteemid, muud kui punktis 2B006 nimetatud:

a. arvutiga juhitavad vodi arvjuhitavad koordinaatide kontrolliseadmed, millel on moélemad jargmised
omadused:

1. kaks vdi rohkem telge ja

2. ithemddtmelise pikkuse mddtemddramatus on vordne voi viiksem (parem) kui (1,25 + L{1 000) pm,
katsetades anduriga, mille tipsus on viiksem (parem) kui 0,2 ym (L on mdoddetud pikkus milli-
meetrites) (vt VDI/VDE 2617 osad 1 ja 2);

b. siisteemid poolkoorikute lineaar- ja nurksiirde itheaegseks kontrolliks, millel on mdlemad jirgmised
omadused:

1. mddtemddramatus (mdddetuna piki mis tahes lineaartelge) on 5 mm kohta 3,5 pm voi vihem (parem)
ja
2. poordenurga hilve on 0,02° voi vahem.

Markus 1: Toopingid, mida vdib kasutada modtemehhanismidena, kuuluvad kontrolli alla, kui nad vastavad téopin-
kide vdi mootemehhanismide funktsioonidele kindlaksmddratud kriteeriumidele voi iiletavad neid.

Mrkus 2: Punktis 2B206 nimetatud seadmed kuuluvad kontrolli alla, kui nad iiletavad kontroll-live kus tahes oma
toimirmispiirkonnas.

(!) Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistipsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi

padevate asutustega.
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Tehnilised mdrkused:

1. Andur, mida kasutatakse koordinaatide kontrollsiisteemi mddtemddramatuse mddramiseks, peab olema kirjeldatud
VDI/VDE 2617 osades 2, 3 ja 4.

2. Koik punktis 2B206 esitatud mddtevddrtuste parameetrid on antud pluss/miinus kdikumistena, st nad ei esinda
kogu ribalaiust.

Robotid, nende tédorganid ja juhtimismoodulid, muud kui punktis 2B007 nimetatud:

a. robotid vdi nende todorganid, mis on spetsiaalselt projekteeritud vastavalt siseriiklikele ohutusnormidele,
mida kohaldatakse brisantldhkeainete kisitlemisel (nt vastavad brisantldhkeaineid kisitlevatele
elektriohu eeskirjadele);

b. juhtimismoodulid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud punktis 2B207.a nimetatud mis tahes robotile voi
roboti tédorganile.

Téukamispingid, trugimispingid, mis vbimaldavad muude kui punktis 2B009 v&i 2B109 kirjeldatud
tdukamisiilesannete tditmist, ning siiddamikud:

a. toopingid, millel on mdlemad jirgmised omadused:
1. varustatud kolme voi enama rullikuga (aktiiv- voi juhikrullikud) ja

2. vastavalt tootja tehnilisele kirjeldusele véivad olla varustatud arvjuhtimismooduli vdi arvutijuhtimi-
sega;

b. rootori koolutussiidamikud, mis on ette nahtud sisediameetriga 75-400 mm silindriliste rootorite
valmistamiseks.

Mrkus: Punkt 2B209.a hdlmab ka téopinke, millel on ainult iiks rull metalli deformeerimiseks ning kaks abirulli,
mis toetavad siidamikku, kuid ei osale otseselt deformeerimise protsessis.

Tsentrifugaalsed mitmetasandilised balansseerpingid, jiigalt kinnitatud voi teisaldatavad, horisontaalsed voi
vertikaalsed:

a. tsentrifugaalsed balansseerpingid, mis on ette ndhtud painduvate, vihemalt 600 mm pikkuste rootorite
tasakaalustamiseks ja millel on koik jirgmised omadused:

1. pingi tsentri kdrgus voi vollitapi 1dbimo6t on suurem kui 75 mmy;
2. kandevdime 0,9-23 kg ja
3. voimalik poorlemiskiirus tasakaalustamisel on ile 5 000 p/min;

b. tsentrifugaalsed balansseerpingid, mis on ette nihtud 66nsate silindriliste rootorikomponentide tasakaa-
lustamiseks ning millel on kdik jargnevad omadused:

1. vollitapi 1ibimodt on ile 75 mm;
2. kandevdime 0,9-23 kg;

3. vdimaldab tasakaalustada tasapinna kohta 0,01 kg x mm/kg jddktasakaalustamatusega voi viikse-
maga ja

4. rihmiilekandega kaitatavad.

Kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eral-
dusprotsessides voi kuumades kambrites ja millel on iiks jargmistest omadustest:

a. voime labida 0,6 m voi paksemat kuuma kambri seina (labi seina tegutsemine) voi

b. vdime ulatuda tegutsema iile kuuma kambri 0,6 m voi paksema seina ilemise ddre (iile seina tegutse-
mine).

Tehniline mdrkus:

Kaugjuhitavad manipulaatorid voimaldavad iile kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale
kdele ning 15ppklambrile. Manipulaatorid voivad olla " iilem-alluv " -tiiiipi v3i juhitavad juhtkangi voi klaviatuuri
abil.

Kontrollitava keskkonnaga (vaakum voi viddrisgaas) induktsioonahjud ning nimetatud ahjude juurde
kuuluvad toiteallikad:

NB! VT KA PUNKTI 3B.

a. ahjud, millel on k&ik jirgmised omadused:
1. voimelised tootama temperatuuril ile 1 123 K (+ 850 °C);
2. induktsioonimahiste 1dbimddt on 600 mm vdi vihem ja

3. kavandatud sisendvdimsus on 5 kW vd&i rohkem;
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(jitkub)

b. toiteallikad valjundvoimsusega 5 kW vdi rohkem, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 2B226.a
nimetatud ahjude jaoks.

Mrkus: Punkt 2B226.a ei hdlma pooljuhtkristallide tootmiseks kavandatud ahjusid.

Vaakum- vdi muu kontrollitava atmosfiiriga metallurgilise sulatamise ja valuahjud ning nende juurde
kuuluvad seadmed:

a. kaarleckiimbersulatus- ja valuahjud, mille] on mdlemad jirgmised omadused:
1. kasutatavate elektroodide ruumala on 1 000-20 000 cm” ja
2. voimelised tootama sulamistemperatuuridega iile 1 973 K (+ 1 700 °C);
b. elektronkiirsulatusahjud ja plasmapihustus- ning sulatusahjud, millel on mélemad jargmised omadused:
1. voimsus 50 kW voi rohkem ja
2. voimelised to6tama sulamistemperatuuridega iile 1 473 K (+ 1 200 °C);

c. arvutijuhtimis- ja valvesiisteemid, mis on konfigureeritud spetsiaalselt punktis 2B227.a vdi 2B227.b
nimetatud ahjude jaoks.

Rootorite tootmis- ja koostamisseadmed, rootorite joondamisseadmed ning 166tsade vormimiseks mdeldud
tornid ja stantsid:

a. rootori koostamisseadmed gaastsentrifuugi rootortoru sektsioonide, tokestite ja otsakorkide monteeri-
miseks;

Markus: Punkt 2B228.a holmab tapsustorne, fiksaatoreid ja kahandamissobituspinke.
b. rootori joondamisseadmed gaasitsentrifuugi rootori torusektsioonide reastamiseks iihisele teljele;
Tehniline mdrkus:

Punktis 2B228.b nimetatud seadmed koosnevad iildjuhul arvutiga iihendatud tdpsetest mddteanduritest, mis
jargnevalt kontrollivad nditeks selliste pneumaatiliste rammide tegevust, mida kasutatakse rootori torusektsioonide
reastamisel.

c. Lodtsa stantsimise tornid ja matriitsid, mis on ette nihtud iihe keeruga 165tsade tootmiseks.
Tehniline markus:
Punktis 2B228.c on 1060tsadel kdik jargmised omadused:
1. siseldbimoot 75—400 mm;
2. pikkus 12,7 mm vdi rohkem;
3. iihe keeru siigavus ille 2 mm ja

4. valmistatud ilitugevast alumiiniumisulamist, vanandatud martensiitterasest voi iilitugevast " kiud- voi niitma-
terjalist"".

Rohuandurid, mis voimaldavad modta absoluutrohku vahemikus 0-13 kPa ja millel on mdlemad jargmised
omadused:

a. rohutundlikud elemendid on valmistatud alumiiniumist, alumiiniumisulamist, niklist voi niklisulamist,
milles on 60 massiprotsenti voi rohkem niklit, voi nendega kaetud ja

b. millel iiks jargmistest omadustest:
1. tdisskaala ulatus on viiksem kui 13 kPa ning tdpsus on parem kui * 1 % tdisskaala ulatusest voi
2. tdisskaala ulatus on 13 kPa voi rohkem ning tdpsus on parem kui +130 Pa.

Tehniline mdrkus:

Punkti 2B230 tihenduses sisaldab tdpsus mittelineaarsust, hiistereesi ning iimbritseva keskkonna temperatuuril
korratavust.

Vaakumpumbad, millel on koik jirgmised omadused:

a. sisendtoru libimddt on 380 mm vdi rohkem;

b. pumpamise kiirus 15 m3/s vdi rohkem ja

c. vdimeline saavutama madalamat (paremat) piirvaakumit kui 13 MPa.

Tehnilised mdrkused:

1. Pumpamise kiirus on mddratud mootepunktis kas gaasilise limmastiku voi ohu abil.
2. Piirvaskum on mddratud pumba sisendis suletud pumba sisendi korral.

Mitmeastmelised kerged gaasikahurid voi teised suure 1oppkiirusega relvasiisteemid (mihis, elektromagne-
tilist ja elektrotermilist tiiiipi ning teised edasiarendatud siisteemid), mis on voimelised kiirendama miirsku
kiiruseni 2 km/s vdi rohkem.
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2B350 Keemiato0stuse tootmisrajatised, -seadmed ja -komponendid:

a. reaktsioonianumad vdi reaktorid, segistitega vdi ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on ile 0,1 m?
(100 1), kuid alla 20 m? (20 000 1), kui nimetatud seadmete ja komponentide tédpinnad, mis puutuvad
otseselt kokku toodeldava(te) voi sdilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud mis tahes jargmistest
materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. nikkel v6i sulamid, milles on iile 40 massiprotsentdi niklit;

5. tantaal voi tantaalisulamid;

6. titaan voi titaanisulamid voi

7. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

b. punktis 2B350.a nimetatud reaktsioonianumates voi reaktorites kasutatavad segistid ja selliste segistite
jaoks ettendhtud rootorid, labad voi vollid, mille to6deldava(te) voi siilitatava(te) kemikaali(de)ga otse-
selt kokkupuutuvad t66pinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja tile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud vdi emaileeritud katted v&i klaasvooderdus);

4. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

5. tantaal voi tantaalisulamid;

6. titaan voi titaanisulamid voi

7. tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

¢. kogumismahutid, konteinerid ja vastuvdtuanumad, mille kogu (geomeetriline) maht on suurem kui
0,1 m3 (100 1) ning kui nimetatud seadmete té&pinnad, mis puutuvad otseselt kokku tdodeldavate)
voi sdilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on ile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. nikkel v6i sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

5. tantaal voi tantaalisulamid;

6. titaan voi titaanisulamid voi

7. tsirkoonium voi tsirkooniumisulamid;

d. soojusvahetid v&i kondensaatorid, mille soojust iilekandev pind on suurem kui 0,15 m? ja viiksem kui
20 m?, ja selliste soojusvahetite vdi kondensaatorite jaoks ettendhtud torud, plaadid, spiraaltorud v&i
plokid (siidamikud), mille to6deldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad toopinnad on valmis-
tatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. grafiit voistsinikgrafiit;

5. nikkel v&i sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. tantaal voi tantaalisulamid;

7. titaan voi titaanisulamid;

8. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

9. rinikarbiid voi
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d.

(jtkub)
10. titaankarbiid;

. destillatsiooni- vdi absorptsioonikolonnid, mille siseldbimddt on iile 0,1 m, ja selliste destillatsiooni- voi

absorptsioonikolonnide jaoks ettendhtud vedeliku- ja aurujaoturid vdi vedelikukogujad, mille koik
toodeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad to6pinnad on valmistatud mis tahes jargmistest
materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. grafiit voi siisinikgrafiit;

5. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. tantaal voi tantaalisulamid;

7. titaan voi titaanisulamid voi

8. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

kaugjuhitav tankimisaparatuur, mille toodeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad toopinnad
on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja tile 20 massiprotsendi kroomi; voi

2. nikkel voi sulamid, milles on ile 40 massiprotsendi niklit;

. ventiilid nimimddtmetega iile 10 mm ja korpused (ventiilikorpused) voi selliste ventiilide jaoks valmis-

tatud korpuse eelvormitud voodrid, mille toodeldava(te) voi seda labiva(te) kemikaali(de)ga otseselt
kokkupuutuvad to6opinnad on valmistatud mis tahes jirgmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

5. tantaal voi tantaalisulamid;

6. titaan voi titaanisulamid voi

7. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

. mitmeseinalised torud lekkeavastamise avaga, mille t66deldava(te) voi siilitatava(te) kemikaali(de)ga

otseselt kokkupuutuvad t66pinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:
1. sulamid, milles on iile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. fluorpoliimeerid;

3. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);

4. grafiit voi siisinikgrafiit;

5. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

6. tantaal voi tantaalisulamid;

7. titaan voi titaanisulamid voi

8. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

mitmetihendilised ja tihendita pumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega iile
0,6 m’h vdi vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega ile 5 m3/h
(standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja réhul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused
(pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid voi jugapumbapihustid, mille otseselt
toodeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad toopinnad on valmistatud mis tahes jirgmistest mater-
jalidest:

1. sulamid, milles on ile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. keraamika;
3. ferrosiliitsium;

4. fluorpoliimeerid;
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i.

(jitkub)

5. klaas (sh klaasistatud voi emaileeritud katted voi klaasvooderdus);
6. grafiit voi siisinikgrafiit;

7. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit;

8. tantaal voi tantaalisulamid;

9. titaan vdi titaanisulamid voi

10. tsirkoonium vdi tsirkooniumisulamid;

punktis 1C350 nimetatud kemikaalide hdvitamiseks ettendhtud péletusseadmed, mis on varustatud
spetsiaalselt kavandatud jddtmete etteandesiisteemiga, spetsiaalsete kisitsemisseadmetega ning pdletus-
kambri keskmise temperatuuriga iile 1 273 K (+ 1 000 °C), mille jadtmete etteandesiisteemi kemikaali-
dega otseselt kokkupuutuvad to6pinnad on valmistatud mis tahes jargmistest materjalidest:

1. sulamid, milles on tile 25 massiprotsendi niklit ja iile 20 massiprotsendi kroomi;
2. keraamika v&i

3. nikkel voi sulamid, milles on iile 40 massiprotsendi niklit.

Tehniline mdrkus:

Siisinikerafiit on amorfse siisiniku ja erafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % voi rohkem.
ja g gu &r

Miirgiste gaaside seiresiisteemid ja nende eriotstarbelised detektorid:

a.

kavandatud pidevaks toimimiseks ja kasutatavad keemiliste riindeainete ja punktis 1C350 nimetatud
kemikaalide avastamiseks kontsentratsioonidel alla 0,3 mg/m> voi

b. ainete avastamiseks, millel on koliinesteraasi inhibeeriv maju.

Seadmed bioloogiliste materjalide kiitlemiseks:

a.

komplektsed isolaatorid, mis vastavad ohutustasemetele P3 vdi P4;
Tehniline mirkus:

P3 voi P4 (BL3, BL4, L3, L4) ohutustasemed on maddratletud Maailma Terviseorganisatsiooni " Laboratooriu-
mide bioohutuse kdsiraamatus' (WHO Laboratory Biosafety Manual) (teine valjaanne, Genf 1993).

. fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita vdimalik kasutada patogeensete

mikroorganismide ja viiruste kultiveerimiseks voi toksiinide valmistamiseks, tildmahuga 20 liitrit voi
enamy;

Tehniline mdrkus:
Fermentaatorid sisaldavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevoolusiisteeme.

tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita vdimaldavad pidevat sepa-
reerimist ning millel on k&ik jargmised omadused:

1. labivoolukiirus iile 100 liitri tunnis;

2. komponendid on valmistatud poleeritud roostevabast terasest voi titaanist;
3. ithe- voi mitmekordse tihendusega iihendused auru sisaldavas keskkonnas ja
4. auruga kohapeal (in situ) steriliseeritav, ilma seadme eelneva demontaazita;
Tehniline mdrkus:

Tsentrifugaalseparaatorid sisaldavad ka dekanteerimisseadmeid.

. ristvoolu filtratsiooniaparatuur ja jargmised komponendid:

1. ristvoolu filtratsiooniaparatuur, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita vdimaldavad pato-
geensete mikroorganismide, viiruste, toksiinide voi rakukultuuride separeerimist ning millel on
mdlemad jargmised omadused:

a. filtri kogupindala 1 m? v&i rohkem ja
b. kohapeal (in situ) steriliseeritav voi desinfitseeritav;
Tehniline markus:

Punktis 2B352.d.1.b tahendab " steriliseeritud "' koigi eluvgimeliste mikroobide elimineerimist aparatuurilt
fiiiisikaliste mojurite (nt aur) vdi keemiliste toimeainete kasutamise teel. " Desinfitseeritud " tihendab
potentsiaalse mikroobidega nakkavuse kdrvaldamist aparatuurilt bakteritsiidsete keemiliste toimeainete kasu-
tamise teel. Desinfektsioon ja steriliseerimine erinevad hiigieeniliseks tegemisest (sanitisation), mis tihendab
puhastamist, mille eesmark on aparatuuril mikroobe vihendada ilma, et saavutataks tingimata taielik
mikroobidega nakkavuse voi koigi elujouliste mikroobide korvaldamine.
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(jitkub)

2. ristvoolu filtratsiooniaparatuuri osad (nt moodulid, elemendid, kassetid, padrunid, plokid v&i
plaadid), mille filtripindala on iga osa puhul vihemalt 0,2 m? ja mis on kavandatud kasutamiseks
punktis 2B352.d. mddratletud ristvoolu filtratsiooniaparatuuris;

Markus: Punkt 2B352.d. ei hdlma pésrdosmoosseadmeid, nagu on kindlaks mddratud tootja poolt.

. auruga steriliseeritav vaakumsublimatsioonkuivatamise seade kondensaatori suutlikkusega 50-1 000 kg

jaad 24 tunni jooksul;
jargmised kaitsevahendid:

1. pool- voi tdiskaitseiilikonnad voi miitsid, mis sbltuvad nende kiilge kinnitatud valisest dhuvarustus-
stisteemist ja tootavad ilerdhul;

Mairkus: Punkt 2B352.f.1 ei holma iilikondi, mis on ette nahtud kasutamiseks koos kompaktse hingamis-
seadmega.

2. I klassi bioloogiliselt ohutud ruumid voi isolaatorid, mis vastavad samadele toimimisstandarditele;

Markus: Punktis 2B352.f.2 hdlmavad isolaatorid painduvaid isolaatoreid, ~eksikaatoreid, anaeroobseid
kambreid, kinnasbokse ja laminaarse voolu kardinaid (suletud vertikaalse vooluga).

. aerosoolide inhalatsioonikambrid, mis on konstrueeritud katseteks mikroorganismide, viiruste voi toksii-

nide aerosoolidega, mahuga 1 m? vdi rohkem.
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2C Materjalid

Puuduvad.
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2D
2D001

2D002

2D101

2D201

2D202

Tarkvara
Tarkvara, muu kui punktis 2D002 nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktides
2A001 v&i 2B001-2B009 nimetatud seadmete arendamiseks, tootmiseks vdi kasutamiseks.

Tarkvara elektroonsetele seadmetele, ka siis, kui see asub pidevalt salvestatuna elektroonses seadmes voi
sisteemis, mis vdimaldab selliseid seadmeid voi siisteeme toimida arvjuhitavate moodulitena ja mis suudab
koordineerida tiheaegselt enam kui nelja telje likumist kontuurjuhtimiseks.

Mirkus 1: Punkt 2D002 ei holma "tarkvara", mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud 2. kategoorias
nimetamata t6opinkide kasutamiseks.

Markus 2: Punkt 2D002 ei holma "tarkvara" punktis 2B002 maddratletud kaupadele. Punktis 2B002 midrat-
letud kaupade "' tarkvara' kontrolli vaata punktist 2D001.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v3i kohandatud punktides 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 vdi
2B119-2B122 nimetatud seadmete kasutamiseks.

NB! VT KA PUNKTI 9D004.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud punktides 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 v&i 2B227 nime-
tatud seadmete kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 2B201 nimetatud seadmete arendamiseks,
tootmiseks vOi kasutamiseks.
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2E
2E001

2E002
2E003

2E101

2E201

2E301

Tehnoloogia

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia punktides 2A, 2B v6i 2D nimetatud seadmete voi tarkvara
arendamiseks.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 2A voi 2B nimetatud seadmete tootmiseks.
Muu tehnoloogia:

a. tehnoloogia to6tlemisprogrammide ettevalmistamiseks voi muutmiseks vajaliku interaktiivgraafika aren-
damiseks arvjuhtimismoodulite integreeritud osana;

b. metallitootlemise tootmisprotsesside tehnoloogia:

1. spetsiaalselt jirgnevalt loetletud protsesside jaoks loodud tooriistade, matriitside ja rakiste
konstrueerimise tehnoloogia:

a. iiliplastne vormimine;
b. difusioonkeevitus voi
C. otsetoimehﬂdropressimine;
2. tehnilised andmed protsessi meetodite voi parameetrite kohta, millega juhitakse jargmist:
a. alumiiniumi-, titaani- vi supersulamite iiliplastne vormimine:
1. pinna ettevalmistus;
2. deformatsiooni kiirus;
3. temperatuur;
4. rdhk;
b. titaani- vdi supersulamite difusioonkeevitus:
1. pinna ettevalmistus;
2. temperatuur;
3. rohk;
¢. alumiiniumi- voi titaanisulamite otsetoimehiidropressimine:
1. rohk;
2. protsessi kestus;
d. titaani-, alumiiniumi- voi supersulamite kuumisostaattihendamine:
1. temperatuur;
2. rohk;
3. protsessi kestus;

c. Ohusdidukite tarindite tootmiseks hiidraulilise venitamisega vormimismasinate ja nende juurde kuuluvate
matriitside arendamise v3i tootmise tehnoloogia;

d. toopingi arvjuhtimismoodulis olevatest projekteerimisandmetest juhtimiskiskude moodustamise generaa-
tori (nt tootlemisprogrammid) arendamise tehnoloogia;

e. tehnoloogia integratsioonitarkvara arendamiseks ekspertsiisteemide sisseviimiseks arvjuhitavatesse mooduli-
tesse, tootmispindadel toiminguotsuste edendatud toetamiseks;

f. tehnoloogia mitteelektroonsete pohimike (substraatide) (maaratletud alljirgneva tabeli 2. veerus) anor-
gaaniliste pinnakatetega vdi anorgaanilise muundatud pinnakattega (mdiratletud alljirgneva tabeli 3.
veerus) katmiseks protsessides, mis on maddratletud alljirgneva tabeli 1. veerus ning on defineeritud
tehnilises markuses.

Mairkus: Tabel ning tehniline mdrkus on esitatud punkti 2E301 jarel.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktides 2B004, 2B009, 2B104, 2B109,
2B116, 2B119-2B122 vdi 2D101 nimetatud seadmete vdi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud punktides 2A225, 2A226, 2B001,
2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B232,
2D201 vdi 2D202 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 2B350-2B352 nimetatud
kaupade kasutamiseks.
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Tabel

Pinnakatmise tehnikad

1. Pindamismenetlus (1) (¥)

2. Substraat

3. Loplikud kihid

A.

Keemiline  aurustamine-sadesta-

mine (CVD)

Supersulamid

Keraamika

klaasid (14)

19 ja

vihepaisuvad

Siisinik-siisinik, keraamiliste-  ja
metallpdhiainete komposiidid

Kdvasulam volframkarbiid (16), réni-

karbiid (18)

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Aluminiidid sisemiste labiviikude jaoks

Silitsiidid
Karbiidid
Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)
Aluminiidid

Legeeritud aluminiidid (2)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

Dielektrilised kihid (15)
Teemant

Teemandilaadne siisinik (17)

B.1.

Termoaurustamine

Fiiiisikaline  aurustamine-sadesta-
mine (TE-PVD)

Fiiiisikaline  aurustamine-sadesta-

mine (PVD)
Elektronkiire abil toimuv aurusta-
mine-sadestamine (EB-PVD)

Supersulamid

Legeeritud silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Silitsiidid

Aluminiidid

Nende segud (4)



L 7488

Euroopa Liidu Teataja

13.3.2006

1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

B.1. (jatkub)

Keraamika (19) ja vihepaisuvad

klaasid (14)

Korrosioonikindel teras (7)

Siisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiainete komposiidid

Kovasulam volframkarbiid (16), réini-
karbiid (18)

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Titaanisulamid (13)

Dielektrilised kihid (15)

MCrAIX (5)
Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Nende segud (4)

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)
Boriidid

Beriillium

Dielektrilised kihid (15)

Boriidid
Nitriidid

B.2. Ioonide abil toimuv takistusliku
kuumutamisega tekitatud aurusta-
mine-sadestamine (PVD) (ioonpin-
damine)

Keraamika (19) vahepaisu vad klaasid
(14)

Siisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiainete komposiidid

Kovasulam volframkarbiid (16), rini-
karbiid

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)
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1. Pindamismenetlus (1) (¥)

2. Substraat

3. Loplikud kihid

B.2. (jatkub)

Andur-aknamaterjalid (9)

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

B.3. Fiiiisikaline  aurustamine-sadesta-

mine (PVD):

laseraurustamine

Keraamika
klaasid (14)

(19) ja vahepaisuvad

Siisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiainete komposiidid

Kovasulam volframkarbiid (16), réini-
karbiid

Moliibdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Silitsiidid
Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

B.4. Fiiiisikaline  aurustamine-sadesta-

mine (PVD):

katoodkaarlahendus

Supersulamid

Poliimeerid (11) ja orgaanilise pdhi-
massi komposiidid

Legeeritud silitsiidid
Legeeritud aluminiidid (2)
MCrAIX (5)

Boriidid
Karbiidid
Nitriidid

Teemandilaadne siisinik (17)

C. Tahke tsementiitimine (vt A iilal
pakendamata tsementiitimine) (10)

Suisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiainete komposiidid

Titaanisulamid (13)

Silitsiidid
Karbiidid
Nende segud (4)

Silitsiidid
Aluminiidid
Legeeritud aluminiidid (2)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8) Silitsiidid
Oksiidid
D. Plasmapihustus Supersulamid MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Nende segud (4)
Kulutatav nikkelgrafiit

Kulutatavad materjalid, mis sisaldavad
Ni-Cr-Al

Kulutatav Al-Si-poliiester

Legeeritud aluminiidid (2)
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1. Pindamismenetlus (1) ()

2. Substraat

3. Loplikud kihid

D. (jatkub)

Alumiiniumisulamid (6)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Korrosioonikindel teras (7)

Titaanisulamid (13)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Silitsiidid

Nende segud (4)

Aluminiidid
Silitsiidid
Karbiidid

MCrAIX (5)
Muundatud tsirkooniumoksiid (12)

Nende segud (4)

Karbiidid

Aluminiidid

Silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Kulutatav nikkelgrafiit
Kulutatavad materjalid,
mis sisaldavad Ni-Cr-Al

Kulutatav Al-Si-poliiester

E.

Mudasadestus

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Siisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiaine komposiidid

Klaasistatud silitsiidid

Klaasistatud aluminiidid, v.a takistus-
kiitteelemendid

Silitsiidid
Karbiidid
Nende segud (4)

F.

Atomisatsioonsadestamine

Supersulamid

Keraamika ja vihepaisuvad klaasid
(14)

Legeeritud silitsiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Viirismetallidega muundatud alumi-
niidid (3)

MCrAIX (5)

Muundatud tsirkooniumoksiid (12)
Plaatina

Nende segud (4)

Silitsiidid

Plaatina

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)
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1. Pindamismenetlus (1) (¥)

2. Substraat

3. Loplikud kihid

F. (jitkub)

Titaanisulamid (13)

Siisinik-siisinik, keraamiliste ja metall-
pohiainete komposiidid

K&vasulam volframkarbiid (16), rini-
karbiid (18)

Molitbdeen ja moliibdeenisulamid

Beriillium ja beriilliumisulamid

Andur-aknamaterjalid (9)

Rasksulavad metallid ja sulamid (8)

Boriidid

Nitriidid

Oksiidid

Silitsiidid

Aluminiidid

Legeeritud aluminiidid (2)
Karbiidid

Silitsiidid

Karbiidid

Rasksulavad metallid
Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Karbiidid

Volfram

Nende segud (4)
Dielektrilised kihid (15)

Boornitriid

Dielektrilised kihid (15)

Boriidid
Dielektrilised kihid (15)

Beriillium

Dielektrilised kihid (15)

Teemandilaadne siisinik (17)

Aluminiidid
Silitsiidid
Oksiidid
Karbiidid

G.

Ioonlegeerimine

Korgtemperatuursed laagriterased

Titaanisulamid (13)

Beriillium ja beriilliumisulamid

Kdvasulam volframkarbiid (16)

Lisandid: kroom, tantaal vdi nioobium
(kolumbium)

Boriidid
Nitriidid

Boriidid

Karbiidid
Nitriidid

(*) Sulgudes olevad numbrid viitavad mérkustele, mis on esitatud kiesoleva tabeli jarel.




L 74/92

Euroopa Liidu Teataja

13.3.2006

10.

11.

12.

13.

14.

Tabel - pinnakatmise tehnikad — mirkused

Moiste pindamismenetlus hlmab nii pinnakatte parandamist ja uuendamist kui ka originaalpinnakatmist.

Moiste legeeritud aluminiidkate sisaldab {ihe- vdi mitmeastmelise katmise, mille kestel element vi elemendid on
sadestatud enne voi ka samaaegselt aluminiidiga, ka siis, kui need elemendid sadestatakse erineva pindamis-
menetluse abil. See ei sisalda aga mitmekordset itheastmelist tahke tsementiitimise menetluse kasutamist legeeritud

Moiste védrismetallidega muundatud aluminiidkate holmab mitmeastmelisi kihte, milles véarismetall voi védrisme-
tallid on kantud pdhimikule enne aluminiidiga katmist mdne muu pindamismenetluse abil.

Maiste nende segud sisaldab infiltreeritud aineid, nende astmelisi segusid, samaegseid kaassadestamisi ja mitme-
kihilisi sadestamisi ning on saadud ithe voi enama tabelis nimetatud pindamismenetluse teel.

McrAlX tahistab pindamissulamit, kus "M" tahistab koobaltit, rauda, niklit vdi nende kombinatsioone ning "X"
tihistab hafniumit, Gitriumit, réni, tantaali mis tahes koguses vdi teisi tahtlikke lisandeid iile 0,01 massiprotsendi
mitmesugustes kombinatsioonides ning suhetes, vilja arvatud:

a. CoCrAlY-katted, mis sisaldavad vdhem kui 22 massiprotsenti kroomi, vahem kui 7 massiprotsenti alumiiniumi
ja vahem kui 2 massiprotsenti titriumi;

b. CoCrAlY-katted, mis sisaldavad 22-24 massiprotsenti kroomi, 10-12 massiprotsenti alumiiniumi ja
0,5-0,7 massiprotsenti iitriumi; voi

c. NiCrAlY-katted, mis sisaldavad 21-23 massiprotsenti kroomi, 10-12 massiprotsenti alumiiniumi ja
0,9-1,1 massiprotsenti iitriumi.

Moiste alumiiniumisulam tihendab sulameid, mille tdmbetugevus on 190 MPa voi rohkem, mdddetuna tempera-
tuuril 293 K (20 °Q).

Maiste korrosioonikindel teras tihendab AISI (American Iron and Steel Institute (Ameerika Raua ja Terase Insti-
tuut) 300 seeria v3i vastavale siseriiklikule standardile vastavaid terasesorte.

Rasksulavad metallid ja sulamid holmavad jargmisi metalle ja nende sulameid: nioobium (kolumbium), moliibdeen,
volfram ja tantaal.

Andur-aknamaterjalid on jirgmised: alumiiniumoksiid, rdni, germaanium, tsinksulfiid, tsinkseleniid, galliumarseniid,
teemant, galliumfosfiid, safiir ning jirgmiste metallide halogeniidid: tsirkooniumfluoriididst ja hafniumfluoriidist
koosnevad andur-aknamaterjalid, mille 14bimo6t on iile 40 mm.

2. kategooria ei holma itheastmelist massiivsete turbiinilabade tahke tsementiitimise tehnoloogiat.

Jargmised poliimeerid: poliiimiid, poliiester, poliisulfiid, polilkarbonaadid ja poliiuretaanid.

Muundatud tsirkooniumoksiid tihendab, et tsirkooniumis on lisandina muude metallide oksiide (nt kaltsiumoksiid,
magneesiumoksiid, titriumoksiid, hafniumoksiid, haruldaste muldmetallide oksiidid), et stabiliseerida kindlaid kris-
tallograafilisi faase ja faaside ithendeid. Termobarjadrpinne tsirkooniumoksiidist, mis on kaltsiumoksiidiga voi
magneesiumoksiidiga muundatud segamise voi kokkusulatamise teel, ei kuulu kontrolli alla.

Titaanisulamid tdhendavad ainult kosmoselendude jaoks kasutatavaid sulameid, mille temperatuuril 293 K (20 °C)
moddetud tdmbetugevus on 900 MPa vdi rohkem.

Vihepaisuvad klaasid tihendavad klaase, mille temperatuuril 293 K (20 °C) moddetud soojusliku paisumise tegur
on 1x 107 K! v&i vihem.
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15.

16.

17.

18.

19.

a.

Dielektrilised kihid on pinnakatted, mis koosnevad paljudest dielektrilise materjali kihtidest, mille erinevate murdu-
misnditajatega ainete kombinatsioonide planeeritud interferentsiomadused on kasutatud erinevate lainepikkus-
vahemike peegeldamiseks, iilekandmiseks voi neelamiseks. Dielektrilised kihid tidhendavad rohkem kui nelja di-
elektrilist kihti voi dielektrik/metall komposiitkihti.

Kovasulamvolframkarbiid ei hdlma 16ike- ja vormimisinstrumentide materjale, mis koosnevad volframkarbiidist/
(koobalt, nikkel), titaankarbiidist/(koobalt, nikkel), kroomkarbiidist/nikkel-kroom ja kroomkarbiidist/nikkel.

Spetsiaalselt teemandilaadse siisiniku sadestamise tehnoloogia jargmistele materjalidele ei kuulu kontrolli alla:

magnetketta ajurid ja magnetpead, ithekordse kasutusega kaupade tootmisseadmed, kraanide klapid, valjuhaaldite
akustilised membraanid, autode mootoriosad, 15iketerad, stantsimise-pressimise matriitsid, kontorite automatisee-
rimisseadmed, mikrofonid ning meditsiinitehnika v3i vormid vihem kui 5 %lise beriilliumi sisaldusega sulamitest
toodetud plastide valamiseks voi vormimiseks.

Riénikarbiid ei holma 16ike- ning vormimisinstrumentide materjale.

Keraamilised pShimikud ei hlma kdesolevas tihenduses keraamilisi materjale, mis sisaldavad 5 massiprotsenti voi
rohkem savi voi tsementi kas eraldi komponentidena vdi kombinatsioonis.

Tabeli 1. veerus médratud menetlused on jargmised

Keemiline aurustamine-sadestamine (CVD) on pinnakatmise vdi pinna muundamise protsess, mille kestel metall,
sulam, dielektriline voi keraamiline komposiit, sadestatakse kuumutatud pohimikule. Gaasilised reageerivad ained
lagunevad voi tihinevad pohimiku ldheduses, pohjustades soovitud elemendi, sulami v6i iihendi sadestumise pohi-
mikule. Energiat sellise lagunemise v3i keemilise reaktsiooni labiviimiseks saab juurde anda pShimiku kuumutami-
sega, huumlahendusplasma voi laserkiirguse abil.

NB 1! CVD sisaldab jargmisi menetlusi: sadestamine suunatud gaasivoo abil, ilma otsese pShimiku pulberkontaktita (out-of-
pack), CVD-katmine pulseeriva rohu juures, kontrollitud idustamisega termiline sadestamine (CNTD), plasmaaktiveeritud
voi plasma osalusel CVD menetlused.

NB 2! Pulberkontakt tihendab, et pohimik on pulbrisegusse uputatud.

NB 3! Gaasilisi reageerivaid aineid, mida kasutatakse pulberkontaktita menetlustes, toodetakse samu pdhireaktsioone ja para-
meetreid kasutades nagu tahke tsementiitimise protsessiski, valja arvatud see, et kaetav pohimik pole otseses kokkupuutes

pulbriseguga.

. Termoaurustamine — fiiiisikaline aurustamine-sadestamine (TE-PVD) on pinnakatmise menetlus, mis viiakse ldbi

vaakumis rohul vihem kui 0,1 Pa ja milles kasutatakse kattematerjali aurustamiseks soojusallikat. Selle menetluse
kaigus kondenseerub voi sadestub aurustunud aine sobivalt asetatud pShimiku pinnale.

Lisagaaside juhtimine vaakumkambrisse pinnakatmise protsessi ajal siinteesimaks ithendkatteid on tavaline menet-
luse modifikatsioon.

loon- voi elektronkiirte vdi plasma kasutamine pinnakatte sadestumise aktiveerimiseks voi aitamiseks on samuti
selle tehnika tavaline modifikatsioon. Menetluse itheks iseloomulikuks jooneks vib olla protsessi kdigus monitoride
kasutamine katete paksuse ja optiliste parameetrite mddtmiseks.

Jargmised protsessid on iseloomulikud TE-PVD protsessid:

1. elektronkiire abil toimuval aurustamisel-sadestamisel (PVD) kasutatakse elektronkiirt katet moodustava aine
soojendamiseks ning aurustamiseks;

2. ioonide abil toimuva takistusliku kuumutamisega tekitatud aurustamisel-sadestamisel kasutatakse takistuslikke
elektrilisi soojusallikaid kombinatsioonis pdrkuvate ioonkiirtega, et saavutada reguleeritud ihtlast aurustatud
katteaine voogu;
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3. laseraurustamisel kasutatakse kas impulss- vdi pidevlaine laserkiiri katet moodustava aine aurustamiseks;

4. katoodsadestamisel kasutatakse pinnakatet moodustavast ainest kuluvat katoodi ja kaarlahendust, mis siiiidatakse
hetkelisel katoodi ja pinna kokkupuutel. Kaare kontrollitav liikumine kulutab katoodi pinda, moodustades
tiliioniseeritud plasma. Anoodiks voib kasutada kas katoodi ldhedusse isolaatori kaudu kinnitatud koonust v6i
kambrit. Mittesirgjoonelise sadestamise korral kasutatakse pohimiku eelpingestamist;

NB! See definitsioon ei holma juhuslikku katoodsadestamist eelpingestamata pohimikele.

5. ioonpindamine on iiks erjuht iildisest termoaurustamise — fiiiisikalise aurustamise-sadestamise (TE-PVD) menet-
lusest, mille kdigus kasutatakse plasmat vdi iooniallikat sadestatava aine ioniseerimiseks ning sadestatava aine
eraldamiseks plasmast rakendatakse pShimikule negatiivset eelpinget. Reageerivate ainete protsessi kaasamine,
tahkiste aurustamine protsessikambris ning protsessi kdigus monitoride kasutamine katete paksuse ja optiliste
parameetrite modtmiseks on selle menetluse tavalised modifikatsioonid.

. Tahke tsementiitimine on pinna muundamis- vdi katmismenetlus, milles pohimik on asetatud pulbrisegusse

(pakend), mis koosneb jargmisest:

1. sadestatavad metallipulbrid (tavaliselt alumiinium, kroom, rdni vdi nende segud);

2. aktivaator (tavaliselt halogeniidisool) ja

3. inertne pulber, tavaliselt alumiiniumoksiid.

Pohimik ja pulbrisegu asetatakse retorti, mida kuumutatakse katte sadestamiseks piisava aja jooksul temperatuuri-
vahemikus 1 030K (757 °C) kuni 1 375K (1 102 °C).

. Plasmapihustus on iiks pinnakatmismenetlus, milles plasmat tekitav ja juhtiv plasmakahur votab vastu kattematerjali

pulbrit voi traati, sulatab selle ning paiskab pohimikule, millel moodustubki homogeenne seotud kiht. Plasma-
pihustus on kas madalrdhu plasma pihustus voi iilikiire plasma pihustus.

NB 1! Madal rohk tihendab siin iimbritsevast rohust madalamat rohku.

NB 2! Ulikiire tihendab diiiisist viljuva gaasi kiirust, mis on suurem kui 750 mfs, arvutatuna 293 K (20 °C) juures rohul
0,1 MPa.

. Mudasadestus on iiks pinna muundamis- vdi katmismenetlus, milles orgaanilise sideainega vedelikus suspenseeritud

metalli- voi keraamikapulber kantakse pdhimikule kas pihustamise, sukeldamise voi pintsli abil, millele jargneb 6hus
vOi ahjus kuivatamine ning termotdétlemine, saavutamaks soovitud pinnakatet.

Atomisatsioonsadestus on pinnakatmismenetlus, mis pdhineb impulsi iilekande ndhtusel, milles positiivsed ioonid
kiirendatakse elektriviljas marklaua (kattev aine) pinna suunas. Pdrkuvate ioonide kineetiline energia on piisav, et
aatomeid marklauast vilja liiiia ning sadestada sobivalt asetatud pohimikule.

NB 1! Tabelis on viidatud vaid triood-, magnetron- vdi reaktiiv- atomisatsioonsadestamisele, mida kasutatakse katte nakkuvuse
ja sadestuskiiruse suurendamiseks ning raadiosageduslikult suurendatud atomisatsioonsadestamisel, mis voimaldab aurus-
tada ka mittemetallilisi kattematerjale.

NB 2! Sadestumise aktiveerimiseks kasutatakse madalaenergeetilisi (alla 5 keV) ioonkiiri.

. loonlegeerimine on iiks pinna muundamis- vdi katmismenetlus, milles sulandatav element ioniseeritakse, kiirenda-

takse potentsiaali gradiendi abil ning implanteeritakse pdhimiku pinna piirkonnas. See hdlmab ka menetlusi, milles
ioonlegeerimine teostatakse samaaegselt elektronkiire abil toimuva aurustamise-sadestamise voi atomisatsioonsades-
tamisega.
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3. KATEGOORIA - ELEKTROONIKA
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3A Siisteemid, seadmed ja komponendid

Markus 1: Punktis 3A001 véi 3A002 nimetatud selliste seadmete ja komponentide kontrolli alla kuulumine (v.a
punktides 3A001.a.3-3A001.4.10 vdi punktis 3A001.a.12 nimetatud), mis on spetsiaalselt ette
nihtud kasutamiseks muudes seadmetes voi millel on muudele seadmetele iseloomulikud tunnused,
maddratakse nende muude seadmete kontrolli alla kuulumisega.

Mirkus 2: Punktides 3A001.4.3-3A001.a.9 vGi punktis 3A001.4.12 nimetatud selliste integraalliilituste kont-
rolli alla kuulumine, mis on piisiprogrammeeritud vi kavandatud muude seadmete spetsiifiliste funkt-
sioonide tditmiseks, mddratakse nende seadmete kontrolli alla kuulumise alusel, milles neid kasutatakse.

NB! Kui tootja vdi loataotleja ei suuda kindlaks mddrata nende muude seadmete kontrolli alla
kuulumist, mddratakse nende integraalliilituste kontrolli alla kuulumine
punktides 3A001.0.3-3A001.4.9 ja 3A001.a.12. Kui integraalliilitus on punktis 3A001.4.3
nimetatud, rinist valmistatud "' mikroarvuti mikroskeem "' voi mikrokontrolleri mikroskeem, mille
operandi (andmed) sona pikkuseks on 8 bitti vi vahem, on selle integraalliilituse kontrolli alla
kuulumine mddratud punktis 3A001.4.3.

3A001 Elektroonilised komponendid:
a. iildise kasutusega integraalliilitused:

Markus 1: Selliste (valmis vai poolvalmis) pooljuhtplaatide kontrolli alla kuulumist, mille otstarve on kindlaks
maddratud, hinnatakse punkti 3A001.a parameetrite pohjal.

Markus 2: Integraallillituste tiiiibid:
monoliit-integraallillitused;
hiibriidintegraalliilitused;
mitmekiibilised integraalliilitused;
kile-tiitipi integraalliilitused, kaasa arvatud rani-safiir-tiiiipi integraalliilitused;

optilised integraalliilitused.
1. integraalliilitused, mis on planeeritud voi arvestatud taluma kiirgust jargmiselt:
a. kogudoos, mille vaartus on 5 x 103 Gy (rdni) voi rohkem;

b. doosikiirus, mille vddrtus on 5 x 10° (rdni)[s voi rohkem, voi

2

c. neutronite (1 MeV ekvivalent) integreeritud vootihedus 5 x 10'3 nfcm? v&i suurem réni korral

vdi selle ekvivalent muude ainete korral;
Mrkus: Punkti 3A001.a.1.c ei kohaldata metall-isolaator-pooljuht- (MIS) struktuuride suhtes.

2. mikroprotsessor-mikroskeemid, mikroarvuti-mikroskeemid, mikrokontroller-mikroskeemid, liitpooljuhti-
dest valmistatud maluintegraalliilitused, analoog-digitaal muundajad, digitaal-analoog muundajad,
signaalitootluseks ettendhtud elektrooptilised voi optilised integraalliilitused, kasutaja-programmeeri-
tavad loogilised seadmed, neurovorgu integraallilitused, tundmatu otstarbega tavaintegraalliilitused
voi integraallilitused, mis on ette nadhtud kasutamiseks teadmata kontrollitavusega seadmes,
Fourier' kiirteisenduse (FFT) protsessorid, programmeeritavad elekterkustutusega piisimélud
(EEPROM), vilkmélud voi staatilised muutmalud (SRAM), millel on mis tahes jargmine omadus:

a. mddratud toimima keskkonnatemperatuuril iile 398 K (+125 °C);
b. maddratud toimima keskkonnatemperatuuril alla 218 K (-55 °C) voi
¢. mddratud toimima keskkonnatemperatuuril 218 K (-55 °C) kuni 398 K (+125 °C);

Markus: Punkti 3A001.0.2 ei kohaldata integraalliilituste suhtes, mida kasutatakse tsiviilotstarbelistes
autodes vGi rongides.



L 74/98 Euroopa Liidu Teataja 13.3.2006

3A001 a. (jatkub)

3. mikroprotsessorite mikroskeemid, mikroarvutite mikroskeemid ja mikrokontrollerite mikroskeemid, mis on
valmistatud liitpooljuhist ja toimivad taktsagedusel iile 40 MHz;

Mrkus: Punkt 3A001.a.3 holmab digitaalseid signaalprotsessoreid, digitaalmaatriksprotsessoreid ja digi-
taalseid kaasprotsessoreid.

4. liitpooljuhist valmistatud milu integraalliilitused;
5. analoog-digitaalmuundur ja digitaal-analoogmuundur integraalliilitused:
a. analoog-digitaalmuundurid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
NB! VT KA PUNKTI 3A101

1. eraldusvoime iile 8 biti, kuid vahem kui 10 bitti, vdljundsagedusega rohkem kui 500 miljonit
sona sekundis;

2. eraldusvdime 10 bitti voi rohkem, kuid vihem kui 12 bitti, viljundsagedusega rohkem kui
200 miljonit sdna sekundis;

3. eraldusvdime 12 bitti, viljundsagedusega rohkem kui 50 miljonit sdna sekundis;

4. eraldusvoime iile 12 biti, kuid vdrdne voi vihem kui 14 bitti, viljundsagedusega rohkem kui
5 miljonit sdna sekundis voi

5. eraldusvdime iile 14 biti, viljundsagedusega rohkem kui 1 miljon sona sekundis;

b. digitaal-analoogmuundurid, mille eraldusvoime on 12 bitti vdi rohkem ning seadumisaeg on
vihem kui 10 ns;

Tehnilised markused:
1. Eraldusvdime n bitti vastab signaali amplituudi ' kvantimisele' 2" tasemeks.
2. Bittide arv valjundsonas vastab analoog-digitaalmuunduri eraldusvaimele.

3. Viljundsagedus on muunduri maksimaalne valjundsagedus, soltumata muunduri arhitektuurist ja iile-
diskreetimisest. Tarnijad vdivad valjundsagedust nimetada ka diskreetimissageduseks, muundussageduseks
voi labilaskevdimeks. Sageli spetsifitseeritakse ta megahertsides (MHz) voi megadiskreetidena sekundis
(MSPS).

4. Viljundsageduse modtmise seisukohalt vastab iihele vdljundsonale sekundis iiks herts voi iiks diskreet
sekundis.

6. signaalitootluseks arendatud elektro-optilised ja optilised integraalliilitused, milles on:
a. iiks voi enam kui iiks sisemine laserdiood;
b. iiks voi enam kui iiks sisemine valgust detekteeriv element ja
c. optilised lainejuhid;
7. viljaga programmeeritav loogikaseade, milles:
a. ekvivalentselt kasutatavate ventiilide arv on iile 30 000 (kahe sisendiga ventiilid);
b. tiitipiline hilistus pohiventiilis levimisel on alla 0,1 ns voi
c. imberliilitamissagedus on iile 133 MHz;

Mrkus: Punkti 3A001.4.7 alla kuuluvad:
— lihtsad programmeeritavad loogikaseadmed (SPLD),
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3A001 a 7. c (jitkub)

— keerulised programmeeritavad loogikaseadmed (CPLD),
— viljaga programmeeritavad ventiilmaatriksid (FPGA),
— vdljaga programmeeritavad loogikamaatriksid (FPLA),
— vdljaga programmeeritavad ithendused (FPIC).
NB! Viljaga programmeeritavad loogikaseadmed on tuntud ka kui viljaga programmeeritav ventiil voi
valjaga programmeeritavad loogikamaatriksid.
8. ei kasutata;

9. neurovorkude integraalliilitused;

10. tundmatu otstarbega tavaintegraalliilitused voi integraalliilitused, mis on ette ndhtud kasutamiseks
seadmes, mille kontrolli alla kuulumine ei ole tootjale teada ja millel on jirgmised omadused:

a. rohkem kui 1 000 klemmi;

b. tidipiline hilistus pohiventiilis levimisel on alla 0,1 ns voi

c. toosagedus on iile 3 GHz;

11. digitaalintegraallillitused, muud kui punktides 3A001.a.3-3A001.2.10 voi punktis 3A001.a.12
nimetatud, mis on valmistatud liitpooljuhtide baasil ning millel on jirgmised omadused:

a. ckvivalentsete ventiilide arv on ile 3 000 (kahe sisendiga ventiilid) v6i

b. tmberlillitussagedus on iile 1,2 GHz;

12. Fourier’ kiirteisenduse (FFT) protsessorid, mille arvestuslik N-punktilise kompleksse Fourier' kiir-
teisenduse tegemise aeg on lithem kui (N log, N)/20 480 ms, kus N on punktide arv;

Tehniline mdrkus:

Kui N vordub 1 024 punktiga, siis on punktis 3A001.a.12 valemi jirgi teisenduse tegemise aeg 500 ps.

b. mikro- ja millimeeterlaine seadmete komponendid:

1. elektroonilised vaakumlambid ja katoodid:

Mairkus 1: Punkt 3A001.b.1 ei holma lampe, mis on kavandatud vdi arvestatud tooks sagedusribades, mis
vastavad jirgmistele omadustele:

a. ei ole iile 31,8 GHz ja
b. "ITU poolt eraldatud" raadioside jaoks ja mitte ette nahtud asukoha mddramiseks.
Markus 2: Punkt 3A001.b.1 ei holma mitte "' kosmosekindlaid "' lampe, millel on kdik jargmised omadused:
a. keskmine valjundvoimsus 50 W vdi vihem ja
b. mis on kavandatud vdi arvestatud tooks sagedusribades, mis vastavad jirgmistele omadustele:
1. on iile 31,8 GHz, kuid mitte iile 43,5 GHz ja

2. "ITU poolt eraldatud"" raadioside jaoks ja mitte ette nahtud asukoha mddramiseks.
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a. jargmised jooksva laine lambid, impulss- voi pidevlainele:

1. mille toosagedus on tile 31,8 GHz;

2. mis on varustatud katoodi kiitteelemendiga, mille kdivitumisaeg raadiosagedusliku (RF) nimi-
vOimsuse saavutamiseks on lithem kui 3 sekundit;

3. sidestatud 6onestorud voi nende modifikatsioonid, fraktsionaalse ribalaiusega iile 7 % voi tipp-
voimsusega ile 2,5 kW;

4. spiraallaine torud voi nende modifikatsioonid, millel on jirgmised omadused:

a. hetkeline ribalaius on {ile ithe oktaavi ja keskmine voimsus (vdljendatud kW-des) korrutatud
sagedusega (vdljendatud GHz-des) on iile 0,5;

b. hetkeline ribalaius on iiks oktaav v6i vihem ja keskmine vdimsus (viljendatud kW-des)
korrutatud sagedusega (vdljendatud GHz-des) on suurem kui 1 voi

c. on kosmosekindel:

b. ristvili voimenduslambid voimendusega iile 17 dB;

c. elektronlampidele mairatud impregneeritud katoodid, mis tagavad pideva emissioonivoolu tihe-
duse, mis on arvestuslikes nimitingimustes iile 5 Afcm?;

2. mikrolaine monoliitsete integraalliilituste (MMIC) voimsusvoimendid, millel on mis tahes jirgmine
omadus:

a. mdadratud toimima sagedustel, mis iiletavad 3,2 GHz ja ulatuvad kuni 6 GHz (kaasa arvatud) ja
keskmise valjundvdimsusega iile 4 W (36 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 15 %;

b. mairatud toimima sagedustel, mis iiletavad 6 GHz ja ulatuvad kuni 16 GHz, (kaasa arvatud) ja
keskmise viljundvoimsusega iile 1 W (30 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 10 %;

c. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 16 GHz ja ulatuvad kuni 31,8 GHz, (kaasa arvatud) ja
keskmise valjundvoimsusega iile 0,8 W (29 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 10 %;

d. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 31,8 GHz ja ulatuvad kuni 37,5 GHz (kaasa arvatud);

e. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 37,5 GHz ja ulatuvad kuni 43,5 GHz, (kaasa arvatud)
ja keskmise viljundvdimsusega iile 0,25 W (24 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega tile 10 %, voi

f. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 43,5 GHz;

Markus 1: Punkt 3A001.b.2 ei hdlma raadioiilekanneteks ettendghtud satelliitseadmeid, mis on kavandatud
voi arvestatud tooks sagedusalas 40,5 GHz kuni 42,5 GHz.

Markus 2: MMIC, mille arvestuslik toosagedus holmab rohkem kui iht punktides 3A001.b.2.a kuni
3A001.b.2.f. madratletud sagedusvahemikku, kontrolli alla kuulumine mddratakse vdikseima
keskmise valjundvoimsuse kontroll-lave jargi.

Markus 3: 3. kategooria sissejuhatavas 10igus sisalduvad mdrkused 1 ja 2 tihendavad, et punkt 3A001.b.2
ei holma MMIC-e, kui nad on spetsiaalselt ette nihtud kasutamiseks muudeks eesmdrkideks,
nditeks telekommunikatsioonis, radarites, autodes.
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b. (jitkub)

3. Diskreetsed mikrolainetransistorid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. mdadratud toimima sagedustel, mis iiletavad 3,2 GHz ja ulatuvad kuni 6 GHz (kaasa arvatud) ja
keskmise viljundvéimsusega iile 60 W (47,8 dBm);

b. mdiratud toimima sagedustel, mis iiletavad 6 GHz ja ulatuvad kuni 31,8 GHz (kaasa arvatud) ja
keskmise valjundvdimsusega ile 20 W (43 dBm);

¢. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 31,8 GHz ja ulatuvad kuni 37,5 GHz (kaasa arvatud)
ja keskmise viljundvoimsusega ile 0,5 W (27 dBm);

d. madratud toimima sagedustel, mis iiletavad 37,5 GHz ja ulatuvad kuni 43,5 GHz (kaasa arvatud)
ja keskmise viljundvdimsusega ile 1 W (30 dBm) voi

e. mddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 43,5 GHz;

Markus: Punktides 3A001.b.3.a. kuni 3A001b.3. mddratletud rohkem kui iiht sagedusvahemikku hélmava
arvestusliku  toosagedusega transistori kontrolli alla kuulumine mddratakse viikseima keskmise
véljundvaimsuse kontroll-lave jirgi.

. mikrolaine pooljuhtvdimendid ja mikrolainevdimendeid sisaldavad mikrolainesdlmed/moodulid,

millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. mdadratud toimima sagedustel, mis iiletavad 3,2 GHz ja ulatuvad kuni 6 GHz (kaasa arvatud) ja
keskmise viljundvdimsusega iille 60 W (47,8 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 15 %;

b. maddratud toimima sagedustel, mis iiletavad 6 GHz ja ulatuvad kuni 31,8 GHz (kaasa arvatud) ja
keskmise viljundvoimsusega iile 15 W (42 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 10 %;

c. médratud toimima sagedustel, mis {iletavad 31,8 GHz ja ulatuvad kuni 37,5 GHz (kaasa arvatud);

d. madratud toimima sagedustel, mis tiletavad 37,5 GHz ja ulatuvad kuni 43,5 GHz (kaasa arvatud)
ja keskmise viljundvoimsusega iile 1 W (30 dBm) fraktsionaalse ribalaiusega iile 10 %;

e. madratud toimima sagedustel, mis {iletavad 43,5 GHz voi
f. madratud toimima sagedustel ile 3,2 GHz ja millel on kdik jiargnevad omadused:

1. keskmine viljundvdimsus (P, vattides), mis on suurem kui 150 jagatud maksimaalse to0sage-
duse (gigahertsides) ruuduga [P>150 W*GHz?/fgy,2];

2. fraktsionaalne ribalaius 5 % voi rohkem ja

3. mis tahes kaks teineteisega risti asetsevat kiilge, mille pikkus (d, sentimeetrites) on vordne voi
viiksem kui 15 jagatud viikseima toosagedusega gigahertsides [d 15cm*GHz/ fgy,];

Tehniline mdrkus:

3,2 GHz tuleks kasutada kui viikseimat téosagedust gigahertsides (fGHz) punktis 3A001.b.4.f.3 toodud
valemis selliste voimendite puhul, mille arvestuslik tdoreZiim holmab ka madalamate sageduste piirkonda kui
3,2 GHz [d< 15¢m*GHz/3,2 GHz].

NB! MMIC véimsusvdimendeid tuleks hinnata punktis 3A001.b.2 mddratletud kriteeriumide jargi.

Markus 1: Punkt 3A001.b.4 ei holma raadioiilekanneteks ettendhtud satelliitseadmeid, mis kavandatud voi
arvestatud to0ks sagedusalas 40,5 kuni 42,5 GHz.

Markus 2: Osa, mille arvestuslik toosagedus holmab rohkem kui iiht punktides 3A001.b.4.a kuni
3A01.b.4.e mdadratletud sagedusvahemikku, kontrolli alla kuulumine mddratakse véikseima kesk-
mise véljundvdimsuse kontroll-lave jérgi.
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5. elektrooniliselt voi magnetiliselt haalestatavad ribapaisfiltrid (band-pass) voi ribatdkkefiltrid (band-
stop), mis sisaldavad enam kui 5 timmitavat resonaatorit, mida on vdimalik vihem kui 10 mikro-
sekundi jooksul hailestada sagedusribale, mille f, . /fnin on 1,5:1 ja millel on jirgmised omadused:

a. ribapdds (band-pass) ribalaiusega, mis on laiem kui 0,5 % kesksagedusest voi

b. ribatoke (band-stop) ribalaiusega, mis on kitsam kui 0,5 % kesksagedusest;

6. ei kasutata;

7. segustid ja muundajad, mis on konstrueeritud punktis 3A002.c, 3A002.e vdi 3A002.f nimetatud
seadmete sagedusriba laiendamiseks iile eespool nimetatud punktides kehtestatud piiride;

8. mikrolaine vdimsusvdimendid, mis sisaldavad punktis 3A001.b nimetatud lampe ja millel on koik
jargmised omadused:

a. toosagedus ile 3 GHz;

b. keskmine viljundvoimsuse tihedus ile 80 W/kg; ja

¢. maht on viiksem kui 400 cm?;

Mrkus: Punkt 3A001.b.8 ei hdlma seadmeid, mis on kavandatud vdi kohandatud tootamiseks igas sage-
dusribas, mis on "' ITU poolt eraldatud " raadioside jaoks ja mitte ette nihtud asukoha mddramiseks.

c. jargmised akustilise laine seadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

1. akustilise pinnalaine- ja akustilise pinnalihedase ruumlaine seadmed (st signaalitootlusseadmed, mis
kasutavad akustilis-mehhaanilisi vonkumisi aines), millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. kandesagedus iile 2,5 GHz;

b. kandesagedus iile 1 GHz, kuid mitte iile 2,5 GHz, ja millel on mis tahes jirgmised omadused:

1. killghdlma summutus iile 55 dB;

2. maksimaalse viivise ja ribalaiuse korrutis (acg mikrosekundites ja ribalaius MHz-des) ile 100;

3. ribalaius {ile 250 MHz vd&i

4. dispersiivne viivis on suurem kui 10 ps voi

c. kandesagedus on 1 GHz vdi vihem, ja millel on mis tahes jirgmised omadused:

1. maksimaalse viivise ja ribalaiuse korrutis (aeg mikrosekundites ja ribalaius MHz-des) iile 100;

2. dispersiivne viivis on suurem kui 10 ps voi

3. kiilghdlma summutus iile 55 dB ja ribalaius on suurem kui 50 MHz;

2. akustilise ruumlaine seadmed (st signaalitotlusseadmed, mis kasutavad aines akustilis-mehhaanilisi
vonkumisi), mis vdimaldavad vahetult toodelda signaale sagedustel, mis iiletavad 1 GHz;
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3. akustilis-optilised signaalitdtlusseadmed, mis kasutavad akustiliste lainete (ruumlaine v6i pinnalaine) ja
valguslainete vahelist vastasmdju, mis vdimaldab vahetult toodelda signaale voi kujutisi, kaasa
arvatud spektraalanaliiiis, korrelatsioon vdi konvolutsioon;

d. elektroonilised seadmed voi skeemid, mis sisaldavad iilijuhtivatest materjalidest valmistatud komponente
ja on spetsiaalselt ette ndhtud kasutamiseks temperatuuril, mis on madalam kui vdhemalt tihe iilijuhtivast
materjalist komponendi kriitiline temperatuur, ja millel on jirgmised omadused:

1. vooluliilitid digitaalskeemidele, milles kasutatakse iilijuhtivaid ventiile, mille ventiili kohta viivise
(sekundites) ja ventiilis hajunud vdimsuse korrutis ventiili kohta (vattides) on viiksem kui 10714],
voi

2. sageduse selekteerimine koikidel sagedustel, kasutades resonantsahelaid, mille hiiveteguri Q védrtus
on iile 10 000;

e. suurenergiaseadmed:

1. patareid ja fotoelektrilised paneelid:

Meirkus: Punkt 3A001.¢.1 ei holma patareisid ruumalaga 27 cm? ja alla selle (nt standardsed C-elemendid
voi R14 patareid).

a. primaarelemendid ja patareid, mille energiatihedus on iile 480 Wh/kg, mis on ette ndhtud kasu-
tamiseks temperatuurivahemikus 243 K (30 °C) kuni 343 K (+70 °C);

b. korduvlaetavad elemendid ja patareid, mille energiatihedus on iile 150 Whkg pérast 75 laadimis-
[tithjendamistsiiklit, tithjendamisel vooluga, mis on vdrdne suurusega C/5 tundi (C — nimimah-
tuvuse véirtus ampertundides), nende kasutamisel temperatuurivahemikus 253 K (=20 °C) kuni
333 K (+60 °C);

Tehniline mdrkus:

Energiatihedus saadakse, kui korrutatakse omavahel keskmine voimsus vattides (keskmine pinge voltides
korrutatud keskmise voolutugevusega amprites) tithjenemise kestusega tundides 75 % vddrtuseni avatud
vooluringi pingest jagatuna elemendi (vGi patarei) kogumassiga kg-ds.

c. kosmosekindlad ja kiirguskindlad fotoelektrilised paneelid, mille erivdimsus tootemperatuuril 301 K
(+28 °C) on iile 160 W/m?, valgustades neid temperatuuril 2 800 K (+2 527 °C) hddguva volf-
rami kiirgusega 1 kW/m?;

2. jargmised suure energiaga kogumiskondensaatorid:

NB! VT KA PUNKTI 3A201.a.

a. kondensaatorid, mille kordussagedus on viiksem kui 10 Hz (iiksiklahendusega kondensaator)
ning millel on koik jirgmised omadused:

1. nimipinge 5kV vdi rohkem;

2. energiatihedus 250 J/kg vdi rohkem ja

3. koguenergia 25 k] vdi rohkem;



L 74/104 Euroopa Liidu Teataja 13.3.2006

3A001 e. 2. (jatkub)

b. kondensaatorid, mille kordussagedus on 10 Hz v&i rohkem (korduvlahendusega kondensaatorid)
ja millel on koik jargmised omadused:

1. nimipinge 5 kV vdi rohkem;

2. energiatihedus 50 J/kg voi rohkem;

3. koguenergia 100 ] voi rohkem ja

4. laadimis-/tiihjenemistsiikleid 10 000 voi rohkem;

3. iilijuhtivad elektromagnetid v3i solenoidid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud tiieliku laadimis- voi
tithjenemisajaga alla ithe sekundi ja millel on koik jirgmised omadused:

NB! VT KA PUNKTI 3A201.b.

Mirkus: Punkt 3A001.e.3 ei holma "iilijuhtivaid " elektromagneteid voi solenoide, mis on spetsiaalselt ette
néihtud magnetresonantskuva meditsiiniseadmetele.

a. tithjenemise esimesel sekundil vabanev energia on iile 10 kJ;
b. voolu kandva mihise sisediameeter on ile 250 mm ja

c¢. magnetilise induktsiooni nimivaartus on ile 8 T vdi iildine voolutihedus mihises tile
300 Aj/mm?;

f. absoluutse podrdenurga andurid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. lahutusvdime parem kui 1 osa 265 000 st (18 bitine lahutus) tdisskaala ulatuses voi
2. tdpsus parem kui 2,5 kaaresekundit.
3A002 Jargmised {iildotstarbelised elektroonilised seadmed:
a. jirgmised lindistusseadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud testlindid:

1. analoogmagnetofonid, kaasa arvatud seadmed, mis voimaldavad salvestada digitaalsignaale (st kasu-
tatakse korgtihedusliku digitaalsalvestuse moodulit (HDDR)) ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. ribalaius tile 4 MHz iihe elektrontrakti voi salvestusraja kohta;

b. ribalaius iile 2 MHz ithe elektrontrakti vdi salvestusraja kohta, omades enam kui 42 salvestusrada
voi

c. ajaline nihe (viga) ajabaasi suhtes (base error), mis on mdddetud vastavalt salvestusmeetodite
normeerimise komisjoni (IRIG) vdi Elektroonikatoostuste Uhenduse (EIA) nduetele, on alla
+0,1 ps;

Mrkus: Analoogmagnetofone, mis on spetsiaalselt kavandatud tsiviilotstarbelise videoseadmena, ei kdsitleta
aparatuuri lindistusseadmena.

2. digitaalsed videomagnetofonid, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on ile 360 Mbit/s;

Markus: Punkt 3A002.4.2 ei holma digitaalset videomagnetofoni, mis on spetsiaalselt ette nihtud televisiooni
tarbeks ja milles kasutatava signaali formaat (vGib sisaldada ka kokkusurutud signaali formaati) on
standardiseeritud voi soovitatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU), Rahvusvahelise
Elektrotehnikakomisjoni  (IEC), Filmi ja Televisiooniinseneride Uhingu (SMPTE), Euroopa
Ringhddlinguliidu (EBU), Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudi (ETSI) v3i Elektri- ja
Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) poolt tsiviiltelevisiooni tarbeks.
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3. kruvilaotustehnikat voi litkumatu magnetpea tehnikat rakendavad digitaalsed magnetofonid, millel

on mis tahes jirgmine omadus:
a. digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on ile 175 Mbit/s v6i
b. on kosmosekindel;

Markus: Punkt 3A002.0.3 ei hdlma analoogmagnetofone, mis on varustatud HDDRi muundamise
elektroonikaga ja ette nahtud ainult digitaalsete andmete salvestamiseks.

. seadmed, mille digitaalliidese maksimaalne edastuskiirus on @le 17 Mbit/s ja mis on kavandatud

digitaalse videomagnetofoni muutmiseks aparatuuri andmete digitaalseks salvestusseadmeks;

. lainekuju digitaatorid ja ajutised salvestusseadmed, millel on kdik jirgmised omadused:

a. digiteerimisiirus on 200 miljonit voi rohkem valimit sekundis ja lahutusvoime 10 bitti vdi enam
ja

b. pidev joudlus 2 Gbit/s vdi rohkem;

Tehniline mdrkus:

Paralleelsiinidega arhitektuuriga seadmete korral on pidev joudlus suurim sénakiirus, mis on korrutatud bittide
arvuga sonas.

Pidevaks joudluseks nimetatakse andmete suurimat valjastuskiirust massmalusse, mida seade voib arendada
ilma mingisuguse informatsiooni kaota, sdilitades valimi votmise kiiruse ja selle analoog-digitaalse muunda-
mise.

. andmete digitaalsed salvestusseadmed, milles kasutatakse magnetkettale salvestamise tehnikat ja

millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. digiteerimisiirus on 100 miljonit vdi rohkem valimit sekundis ja lahutusvdime 8 bitti v6i enam
ja

b. pidev joudlus 1 Gbit/s vdi rohkem;

b. sagedussiintesaatori elektroonikasdlmed, mille sageduse iimberliilitusaeg iihelt valitud sageduselt teisele on alla
1 ms;

c. jargmised raadiosageduse signaalianaliisaatorid:

1.

signaalianaliisaatorid, mis on voimelised analiiisima sagedusi iile 31,8 GHz, kuid mitte tile 37,5 GHz
ja millel on 3 dB eraldusvdimeriba (RBW) iile 10 MHz;

. signaalianaliisaatorid, mis on voimelised analiiiisima ile 43,5 GHz sagedusi;

. diinaamilised signaalianaliisaatorid, mille reaalajaline ribalaius on iile 500 kHz;

Markus: Punkt 3A002.c.3 ei holma neid " diinaamilisi signaalianaliisaatoreid"", milles kasutatakse kons-
tantseid protsentuaalse ribalaiusega filtreid (samuti tuntud kui oktaav- v6i murdosa-oktaavfiltrid).

d. sagedussiintesaator-signaalgeneraatorid, mis toodavad viljundsagedusi, mille tipsus ning lithi- ja pika-
ajaline stabiilsus on juhitud, tuletatud ja kontrollitud sisemise etalonsageduse poolt ja millel on mis
tahes jargmised omadused:

1.

maksimaalne siinteesitav sagedus iiletab 31,8 GHz, kuid mitte 43,5 GHz ja genereeritava impulsi
pikkus on alla 100 ns;

2. maksimaalne siinteesitav sagedus on iile 43,5 GHz;
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d.

(jatkub)
3. sageduste iimberliilitusaeg tthelt valitud sageduselt teisele on lithem kui 1 ms v6i

4. ithe kiilgriba (SSB) faasimiira on parem kui —(126 + 20 log;oF — 20 log;of), dBc/Hz, kus F on
kiilgriba sageduse erinevus pohisagedusest hertsides ja f on pdhisagedus megahertsides;

Tehniline mdrkus:

Punkti 3A002.d.1 tihenduses mddratletakse impulsi kestust ajavahemikuna, mis jadb impulsi esifrondi, mis
saavutab 90 % maksimumist, ja impulsi tagafrondi vahele, mis saavutab 10 % maksimumist.

Mrkus: Punkt 3A002.d ei holma seadmeid, milles valjundsagedus saadakse kahe voi enama kvartsostsillaatori
sageduste lisamisel voi mahaarvamisel voi tulemuse korrutise lisamisel voi mahaarvamisel.

vorguanaliisaatorid, mille maksimaalne toosagedus on ile 43,5 GHz;
mikrolaine testvastuvotjad, millel on kéik jargmised omadused:
1. maksimaalne to6sagedus on ile 43,5 GHz ja

2. vdimaldavad amplituudi ja faasi iiheaegset modtmist;

. aatomi vOnkesageduse standardid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. pikaajalise stabiilsusega (vananemine), mis on vihem (parem) kui 1 x 10~ /kuu vdi
2. on kosmosekindel.

Mrkus: Punkt 3A002.g.1 ei holma mittekosmosekindlaid rubiidiumistandardeid.

Pihustusjahutusega temperatuurikontrollisiisteemid, mis kasutavad hermeetilises korpuses suletud ahelaga
vedeliku kiitlemise ja uuestikasutuse seadmeid, kus dielektrilist vedelikku pihustatakse elektroonikakom-
ponentidele, kasutades spetsiaalseid elektroonikakomponentide ndutud tootemperatuurivahemiku hoidmi-
seks moeldud pihustusdiiiise ning nende jaoks spetsiaalselt méeldud komponente.

Elektroonilised seadmed ja komponendid, muud kui punktis 3A001 nimetatud:

analoog-digitaalmuundurid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja mis on kavandatud vastama robust-
setele seadmetele kehtestatud sojalistele nouetele;

. kiirendid, mis on voimelised ldhetama elektromagnetilist kiirgust, mis tekitatakse kuni 2 MeV voi

suurema energiani kiirendatud elektronide pidurdamisel (bremsstrahlung), ning neid kiirendeid sisaldavad
siisteemid.

Markus: Punkt 3A101.b ei holma seadmeid, mis on spetsiaalselt ette nahtud kasutamiseks meditsiinis.

Elektroonilised komponendid, muud kui punktis 3A001 nimetatud:

a.

kondensaatorid, millel on jargmised omaduste kombinatsioonid:
1. a. toopinge suurem kui 1,4 kV;

b. energiamahutavus suurem kui 10 J;

c. elektrimahtuvus suurem kui 0,5 pF ja

d. jadainduktiivsus viiksem kui 50 nH voi
2. a. to6pinge suurem kui 750 V;

b. elektrimahtuvus suurem kui 0,25 pF ja

¢. jadainduktiivsus viiksem kui 10 nH;
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3A201

a. (jatkub)

b. lijuhtivad solenoid-elektromagnetid, millel on kdik jirgmised omadused:

1. voimaldavad tekitada magnetvilja tugevusega iile 2 tesla;

2. pikkuse ja sisediameetri suhe 2 voi rohkem;

3. sisediameeter iile 300 mm ja

4. 50 % solenoidi siidamiku keskses ruumalas on magnetvilja iihetasasus parem kui 1 %;

Mrkus: Punkt 3A201.b. ei holma magneteid, mis on spetsiaalselt kavandatud tuumamagnetresonantskuva-
mise siisteerni jaoks ja eksporditud tuumamagnetresonantskuvamise siisteermni osadena. Sona osadena
ei tahenda tingimata sama saadetise fiiiisilist osa; on lubatud erinevad saadetised ka erinevatest
allikatest, kusjuures nende saadetiste ekspordidokumentides peab olema selgelt margitud, et saadetis
on saadetud kui kuvamissiisteemi osa.

. impulssrontgenikiirguse generaatorid voi impulsselektronkiirendid, millel on mis tahes jirgmine

omaduste kombinatsioon:

1. a. kiirendatud elektronide tippenergia 500 keV vdi rohkem, kuid vihem kui 25 MeV, ja

b. hiivetegur (K), 0,25 vdi rohkem voi

2. a. kiirendatud elektronide tippenergia 25 MeV vdi rohkem ja

b. tippvdimsus on suurem kui 50 MW.

Mrkus: Punkt 3A201.c ei holma kiirendeid, mida kasutatakse muude seadmete komponentidena, mille
eesmdrgiks ei ole elektronkiire- voi rontgenikiirguse tekitamine (nt elektronmikroskoopia) vdi mis
on spetsiaalselt ette nahtud kasutamiseks meditsiinis.

Tehnilised mdrkused:

1. Hiivetegur on defineeritud jargmiselt:
K =1,7 x 10{3}V*{2,65}Q
kus V on elektronide tippenergia megaelektronvoltides.

Kui kiirendi impulsi kestus on 1 s vdi vahem, siis Q tdhistab kogu kiirendatud laengut kulonites. Kui aga
kiirendi impulsi kestvus on pikem kui 1 ps, siis tahistab Q 1 ps jooksul kiirendatud maksimaalset laengut.

Q on vordne elektronkiire voolu i amprites integraaliga aja t suhtes sekundites, iile impulsi kestvuse
(Q =1 idt). Tippvoimsus = (tipp-pinge voltides) x (elektronkiire tippvool amprites).

2. Tippvéimsus = (tipp-pinge voltides) x (elektronkiire tippvool amprites).

3. Kiirendites, mis pohinevad mikrolaine donesresonaatoritel, loetakse impulsi kestvuseks jargmistest véikseim:
kas 1 s voi ithe mikrolaine modulaatoriimpulsi tekitatud kokkusurutud kiirepaketi Restvus.

4. Kiirendites, mis pohinevad mikrolaine donesresonaatoritel, loetakse kiire tippvoolu vidrtuseks kokkusurutud
kiirepaketi keskmistatud voolu vddrtust selle kiirepaketi kestel.
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3A225 Sagedusmuundurid voi generaatorid, muud kui punktis 0B001.b.13 nimetatud, millel on k&ik jirgmised
omadused:

a. mitmefaasiline viljund, véimaliku viljundvdimsusega 40 W vdi rohkem;
b. sagedusvahemik 600-2 000 Hz;

c. tiielik harmooniline moonutus alla 10 % ja

d. sageduse stabiilsus parem kui 0,1 %.

Tehniline mdrkus:

Sagedusmuundureid 3A225 tahenduses tuntakse ka konverterite voi inverteritena.

3A226 Suure voimsusega alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.j.6 nimetatud, millel on mdlemad jargmised
omadused:

a. voimaldavad 8 tunni jooksul saada pidevalt valjundpinget 100 V v6i rohkem voolutugevusel 500 A voi
rohkem ja

b. voolu ja pinge stabiilsus 8 tunni viltel on parem kui 0,1 %.

3A227 Korgepingelised alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.,j.5 nimetatud, millel on mdlemad jirgmised
omadused:

a. voimaldavad 8 tunni jooksul saada pidevalt valjundpinget 20 kV v&i rohkem voolutugevusel 1 A voi
rohkem ja

b. voolu ja pinge stabiilsus 8 tunni viltel on parem kui 0,1 %.
3A228 Liilitusseadmed:

a. kiilmkatoodiga lambid, gaasiga tdidetult voi mitte, mis to6tavad analoogiliselt kaitsesidemikuga ja millel
on koik jirgmised omadused:

1. sisaldavad kolme vdi enamat elektroodi;
2. anoodpinge tippnimivéirtusega 2,5 kV vdi rohkem;
3. anoodvoolu tippnimivddrtus 100 A vdi rohkem ja
4. anoodi viiteaeg 10 ps voi vihem;
Mirkus: Punkt 3A228 holmab gaastditega kriitrone ja vaakumspriitrone.
b. tmberlillitatavad sidevahemikud, millel on mélemad jargmised omadused:
1. anoodi viiteaeg 15 ps voi vihem ja
2. tippnimivoolatugerus 500 A vdi rohkem;
c. kiirlitlitustoimega moodulid v6i sdlmed, millel on koik jargmised tehnilised omadused:
1. anoodpinge tippnimivaartus ile 2 000 V;
2. anoodvoolu tippnimivadrtus 500 A vdi rohkem ja

3. sisselillitusaeg 1 ps voi vihem.
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3A229

3A230

3A231

3A232

Siiiitesiisteemid ja vastavad suure voolu impulssgeneraatorid:
NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.

a. I6hkeaine detonaatorite siititamise siisteemid, mis on ette nihtud punktis 3A232 nimetatud multi-
detonaatorite kaivitamiseks;

b. moodul-elektriimpulsi generaatorid (pulsarid), millel on koik jargmised tehnilised omadused:
1. ette ndhtud portatiivseks, mobiilseks voi karmides tingimustes kasutamiseks;
2. suletud tolmukindlasse pakendisse;
3. voimelised andma energiat vdhem kui 15 ps jooksul;
4. viljundvool ile 100 A;
5. tousuaeg vihem kui 10 ps, koormusel vihem kui 40 oomi;
6. iikski modde ei iileta 254 mm;
7. raskus on vihem kui 25kg ja

8. ctte nahtud kasutamiseks laiendatud temperatuurivahemikus 223 K (-50 °C) kuni 373 K (+100 °C)
voi midratletud kohaseks kasutamiseks kosmoses.

Mrkus: Punkt 3A229.b holmab ka ksenoonvalklampide juhtimisseadmeid.

Tehniline mdrkus:
Punktis 3A229.b.5 on tousuaeg defineeritud kui ajavahemik, mis on vajalik voolu amplituudi kasvamiseks
aktiivkoormusel 10 %st kuni 90 %ni.

Kiired impulssgeneraatorid, millel on médlemad jargmised omadused:

a. viljundpinge iile 6 V, aktiivkoormusel vihem kui 55 oomi ja

b. impulsi siirdeaeg 500 ps voi vihem.

Tehniline mdrkus:
Punktis 3A230 on impulsi siirdeaeg defineeritud kui ajavahemik pinge amplituudi vaartuste 10 % ja 90 % vahel.

Neutronite genereerimise siisteemid, kaasa arvatud lambid, millel on mdlemad jargmised omadused:
a. nad on ette nihtud tdoperatsioonide tditmiseks ilma vilise vaakumsiisteemita ja
b. triitium-deuteerium tuumareaktsiooni esilekutsumiseks kasutatakse elektrostaatilist kiirendamist.
Detonaatorid ja mitmepunktilised siiiitesiisteemid:
NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.
a. elektriliselt kdivitatavad 16hkeaine detonaatorid:

1. plahvatav sild (EB);

2. plahvatav sildtraat (EBW);

3. looksiitik;

4. plahvatava fooliumi initsiaatorid (EFI);

b. siisteemid, mis kasutatavad iiksik- voi mitmikdetonaatoreid, mis on ette nihtud iile 5000 mm?

Iohkeaine pinna peaaegu samaaegseks initsieerimiseks iihe siiiitesignaaliga nii, et initsieerimise ajaline
ulatus iile kogu pinna oleks vihem kui 2,5 ps.
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3A232 (jaitkub)

Mrkus: Punkt 3A232 ei holma detonaatoreid, mis kasutavad ainult initsieerivaid Iohkeaineid, nagu nditeks
pliiasiid.
Tehniline mdrkus:

Koigi punktis 3A232 nimetatud detonaatorite puhul kasutatakse vdikest elektrijuhti (silda, sildtraati voi fooliumi),
mis aurustub plahvatuslikult, kui kiire suurevooluline elektriline impulss seda labib. Mittelook-tiiiipi detonaatorites
vallandab plahvatav voolujuht keemilise detonatsiooni nendega kontaktis olevas kergelt plahvatavas aines, nagu PETN
(pentaeriitritooltetranitraat). Lookdetonaatorites paiskab elektrijuhtide plahvatuslik aurustumine 166kndela iile vahe-
miku ning 166kndela porge lhkeaine pihta vallandab keemilise detonatsiooni. Mdnedes konstruktsioonides paisatakse
lookndela magnetjoudude abil. Maiste " plahvatav fooliumdetonaator” véib osutada nii plahvatavale sillale kui ka
look-tiiipi detonaatorile. Samuti kasutatakse monikord sona " initsiaator” sona ' detonaator” asemel.

3A233 Massispektromeetrid, muud kui punktis 0B002.g nimetatud, mis voimaldavad mddta ioone massiga 230
aatommassitithikut voi rohkem ning mille lahutusvdime on parem kui 2 osa 230-st, ning nende iooni-

allikad:

a. induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);
b. huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c. termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d. elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud voi
kaetud UFg kindlate materjalidega;

e. molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on iiks jirgmistest omadustest:
1. kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud voi kaetud roostevaba terasega vdi molitbdee-
niga ja varustatud kilmaldksuga, mida on vdimalik jahutada temperatuurini 193 K (-80 °C) voi
madalamale, vdi

2. kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud vdi kaetud UFg kindlate materjalidega;

f. massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nihtud aktiniididele voi
aktiniidfluoriididele.
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3B
3B001

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Seadmed pooljuhtseadmete ja -materjalide tootmiseks ning nende komponendid ja abiseadmed:

a. epitakskasvatamise seadmed:

. seadmed, mis on voimelised tootma iihtlast muu materjali kihti kui rdni 75 mm vdi pikemal

vahemikul, mille ebaiihtlus on viiksem kui +2,5%;

. metallorgaanilised keemilise aurustamise-sadestamise reaktorid (MOCVD), mis on spetsiaalselt kavan-

datud tihendpooljuhtkristallide kasvatamiseks punktis 3C003 vdi 3C004 nimetatud materjalide
vahelise keemilise reaktsiooni abil;

. molekulaarkimp-epitakskasvatamise seadmed milles kasutatakse gaasilisi voi tahkeid allikaid;

b. ioonlegeerimisseadmed, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1.

4.

kimbu energia (kiirenduspinge) on tile 1 MeV;

. spetsiaalselt ette nahtud ja optimeeritud to6tamaks kimbu energial (kiirenduspingel), mis on viiksem

kui 2 keV;

. otsekirje vdimega voi

kimbu energiaga 65keV voi rohkem ja kimbu vooluga 45 mA voi rohkem korgenergeetiliseks
hapniku istutamiseks kuumutatud pooljuhtmaterjali pohimikku;

c. anisotroopsed plasmakuivsoovitusseadmed:

. seadmed kassetist-kassetti tiiiipi toimimisviisi ning tditeliiiisidega, millel on mis tahes jirgmine

omadus:

a. kavandatud voi optimeeritud saavutama kriitilist mootu 180 nm voi vihem £5 % 3sigmalise
tapsusega voi

b. kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cmz, mille mdddetav osakese diameeter on suurem
kui 0,1 pm;

. seadmed, mis on spetsiaalselt ette nahtud punktis 3B001.e nimetatud seadmetele ja millel on mis

tahes jirgmine omadus:

a. kavandatud voi optimeeritud saavutama kriitilist mootu 180 nm voi vihem + 5% 3sigmalise
tapsusega vOi

b. kavandatud tekitama vihem kui 0,04 osakest/cmz, mille moddetav osakese diameeter on suurem
kui 0,1 pm;

d. plasmaaktiveeritud keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) seadmed:

1.

seadmed kassetist-kassetti tiitipi toimimisviisi ning taiteliitisidega, mis on tootja spetsifikatsioonide
jargi ette nahtud voi optimeeritud pooljuhtseadmete tootmises kasutamiseks kriitiliste modtmetega
180 nm vdi vihem;
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3B001 d. (jitkub)

2. seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktiga 3B001.e hdlmatud seadmete jaoks ja mis on
tootja spetsifikatsioonide jirgi ette nahtud voi optimeeritud pooljuhtseadmete tootmises kasutami-
seks kriitiliste mddtmetega 180 nm vdi vahem;

e. automaatse laadimisega mitmekambrilised kesksed toorikkiipide kasitsemise siisteemid, millel on jarg-
mised omadused:

1. liides toorikkiipide sisestamiseks ja viljavotmiseks, millega voib liita enam kui kaks pooljuhte
tootlevat seadet, ja

2. on arendatud moodustama integreeritud siisteemi kiipide jarjestiktootlemiseks vaakumkeskkonnas;

Mrkus: Punkt 3B001.¢ ei hdlma automaatseid kiipide kdsitlemise robotsiisteeme, mis pole ette nahtud toimima
vaakumkeskkonnas.

f. jargmised litograafiaseadmed:

1. "paiguta ja sdrita ning korda sammbhaaval” (otsene samm kiibil) v6i "samm ja skaneeri” (skanner)
titipi seadmed kiipide to6tlemiseks, mis kasutavad valgusoptilist voi rontgenikiirte meetodeid ja
millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. valgusallika lainepikkus on lithem kui 25 nm voi

b. on voimelised tekitama mustrit, milles vihima lahutatava elemendi modt on 180 nm voi vihem;

Tehniline mdrkus:

Vihima lahutatava elemendi modt arvutatakse jargmise valemi pohjal:

(Valgusallika lainepikkus, nm) x (K tegur )

MRF = B
numbriline apertuur

kus K tegur = 0,45

MRF = vihima lahutatava elemendi moot

2. seadmed pooljuhtide maskide valmistamiseks voi pooljuhtseadiste to6tlemiseks, rakendades hilvi-
tatud-fokuseeritud elektronkimpu, ioonkimpu vdi laserikiirt, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. laotuspunkti suurus viiksem kui 0,2 pmy;

b. on voimelised tekitama mustreid, milles vihima lahutatava elemendi mddt on viiksem kui 1 pm,
voi

c. paigutustdpsus parem kui £0,20 pm (3 sigmat);
g. maskid ja niitvorgustikud, mis on ette nihtud punktis 3A001 nimetatud integraalliilitustele;
h. mitmekihilised maskid faasinihke kihiga.

Markus: Punkt 3B001.h ei holma mitmekihilisi maske faasinihke kihiga, mis on ette ndhtud punktis 3A001
mitte holmatud mdluseadmete tootmiseks.

3B002 Testimisseadmed ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid ja lisavarustus jargmiste 1petatud
voi 16petamata pooljuhtseadmete testimiseks:

a. transistoride S parameetrite testimiseks sagedustel iile 31,8 GHz;
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38002 (jitkub)
b. ei kasutata;

c. punktis 3A001.b.2 nimetatud mikrolaine integraalliilituste testimiseks.
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3C Materjalid

3C001 Hetero-epitaksiaalsed materjalid, mis koosnevad jirgmiste materjalide epitakskasvatamisel saadud pohimi-
kest:
a. rani;

b. germaanium;
c. ranikarbiid voi

d. galliumi voi indiumi 1II/V tthendid.
Tehniline mdrkus:

HI/V iihendid on poliikristallilised, binaarsed voi kompleksmonokristallilised tooted, mis koosnevad Mendelejevi
perioodilisussiisteemi tabeli IIIA ja VA grupi elementidest (nt galliumarseniid, gallium-alumiiniumarseniid,

indiumfosfiid).
3C002 Resistmaterjalid ja p6himikud, mis on kaetud kontrolli alla kuuluvate resistmaterjalidega:

a. positiivsed resistid, mis on ette nihtud pooljuhtide litograafiaks ning spetsiaalselt kohandatud (opti-
meeritud) kasutamiseks lainepikkustel alla 350 nm;

b. kdik resistid, mis on ette ndhtud kasutamiseks elektron- voi ioonkimpudega, tundlikkusega
0,01 pC/mm? vdi parem;

c. koik resistid, mis on ette nihtud kasutamiseks rontgenikiirtega, tundlikkusega 2,5 mJ/mm? v&i parem;

d. koik resistid, mis on optimeeritud pinnakujundamise tehnoloogiate jaoks, sealhulgas ka siliileeritud
resistid.

Tehniline mdrkus:

Siliileerimistehnika tihendab protsesse, mis sisaldavad resisti pinna oksiideerimist, et parandada selle omadusi nii
mirg- kui ka kuivilmutamisel.

3C003 Orgaanilis-anorgaanilised ithendid:
a. alumiiniumi, galliumi vdi indiumi metallorgaanilised ithendid puhtusega (metalli baasil) ile 99,999 %;

b. arseeni, antimoni vdi fosfori orgaanilised tthendid puhtusega tile 99,999 % (anorgaaniliste elementide
baasil).

Mirkus: Punkt 3C003 holmab iiksnes neid ithendeid, milles metalliline, poolmetalliline voi mittemetalliline element
on molekuli orgaanilises osas oleva siisinikuga otseses sidemes.

3C004 Fosfori, arseeni voi antimoni hiidriidid puhtusega iile 99,999 %, ka inertgaasides voi vesinikus lahjenda-
tuna.

Mairkus: Punkt 3C004 ei holma hiidriide, mis sisaldavad 20 moolprotsenti vi enam inertgaase voi vesinikku.
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3D
3D001

3D002

3D003

3D004

3D101

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktides 3A001.b-3A002.¢g v3i 3B nimetatud seadmete aren-
damiseks vdi tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette ndhtud mis tahes jirgmiste seadmete kasutamiseks:

a. punktides 3B001.a kuni 3B001.f nimetatud seadmed v6i

b. punktis 3B002 nimetatud seadmed.

Fuiisikalistel alustel pShinev simulatsioonitarkvara, mis on spetsiaalselt ette nahtud litograafia-, so6vitus- voi
pinnakatmisprotsesside arendamiseks maskide struktuuri tleviimisel spetsiifiliseks juhtide, dielektrikute voi

pooljuhtide topograafiliseks struktuuriks.

Tehniline mdrkus:

Fiiiisikalistel alustel pohinev tahendab punktis 3D003 arvutuste kasutamist filiisikalistel omadustel (nt temperatuur,
rohk, difusioonikonstandid ja pooljuhtmaterjalide omadused) pohinevate fiiiisikaliste pohjus-tagajarg siindmuste jdrjes-
tuse kindlakstegemiseks.

Mrkus: Pooljuhtseadmete voi integraallillituste projekteerimise raamatukogud, olulised tunnused ja projekteerimisega
seotud andmed loetakse " tehnoloogiaks' .

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 3A003 nimetatud seadmete arendamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 3A101.b nimetatud seadmete kasutamiseks.
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3E
3E001

3E002

3E003

3E101

3E102

3E201

Tehnoloogia

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktides 3A, 3B v6i 3C nimetatud
seadmete vOi materjalide arendamiseks voi tootmiseks.

Mrkus 1: Punkt 3EOO1 ei holma ' tehnoloogiat™ seadmete voi komponentide " tootmiseks", mis on hélmatud
punktiga 3A003.

Mrkus 2: Punkt 3E001 ei hdlma " tehnoloogiat” punktides 3A001.0.3-3A001.a.12 nimetatud integraalliili-
tuste " arendamiseks' voi "' tootmiseks ", millel on kdik jargmised omadused:

1. on kasutatud 0,5 ym vdi suurema struktuurielemendi "' tehnoloogiat" ja
2. ei sisalda mitmekihilisi struktuure.

Tehniline mdrkus:

Viljend mitmekihilised struktuurid ei hdlma seadmeid, mis sisaldavad maksimaalselt kaht metallikihti ja
kolme poliikristalset rinikihti.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia, muu kui punktis 3E001 nimetatud, mikroprotsessor-mikro-
skeemide, mikroarvuti-mikroskeemide ja mikrokontroller-mikroskeemide arendamiseks voi tootmiseks, mille iihen-
datud teoreetiline suutlikkus (CTP) on 530 miljonit teoreetilist operatsiooni sekundis (Mtops) vdi rohkem ja
aritmeetika-loogikaseade juurdepddsu laius 32 bitti vdi rohkem;

Mirkus: Punktile 3E001 lisatud kontrolli alla mittekuulumise mdrkus 2 kehtib ka punkti 3E002 kohta.

Muu tehnoloogia, mida kasutatakse jargmiste seadmete ja komponentide arendamiseks voi tootmiseks:

a. vaakummikroelektroonilised seadmed;

b. heterostruktuuriga pooljuhtseadmed nt elektronide korgliikuvusega transistorid (HEMT), heterobipolaar-
transistorid (HBT) kvantkaev- ja supervoreseadmed;

Mairkus: Punkt 3E003.b ei holma suure liikuvusega elektronidega transistoride tehnoloogiat, mis tootavad sage-
dustel alla 31,8 GHz ja heterosiirdega bipolaarsete transistoride tehnoloogiat, mis téotavad sagedustel
alla 31,8 GHz.

c. iilijuhtivad elektroonilised seadmed;

d. teemantpShimikud voi -kiled elektroonilistele komponentidele;

e. rini-isolaator-pdhimikud integraalliilitustele, milles isolaatoriks on ranidioksiid;
f. rinikarbiidpdhimikud elektroonilistele komponentidele;

g. elektroonilised vaakumlambid, mille toosagedus on 31,8 GHz vdi iile selle.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 3A001.a.1 vdi 3A001.a.2,
3A101 voi 3D101 nimetatud seadmete vdi tarkvara kasutamiseks.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 3D101 nimetatud tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 3A00Le.2, 3A001.e.3, 3A201,
3A225-3A233 nimetatud seadmete kasutamiseks.
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4. KATEGOORIA - ARVUTID
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Mrkus 1: Arvuteid, vastavaid seadmeid ja "tarkvara", mis tdidavad telekommunikatsiooni- voi " kohtvorgu"
iilesandeid, tuleb hinnata samuti 5. kategooria 1. osa joudlusparameetrite jirgi (' Telekommunikat-
sioon"").

Markus 2: Juhtimismoodulid, mis ithendavad otseselt keskseadet, " pohimalu' vdi ketta juhtseadet siinide voi
kanalitega, ei loeta 5. kategooria 1. osas ("' Telekommunikatsioon ™) nimetatud telekommunikatsiooni-
seadmeteks.

NB! Pakettkommuteerimise jaoks spetsiaalselt loodud " tarkvara’ kontrolli alla kuulumise kohta vaata
punkti 5D001.

Markus 3: Arvuteid, vastavaid seadmeid ja " tarkvara', mis tdidavad kriiptograafilisi, kriiptoanaliiiisi, tunnistavad
mitmeastmelisi turva- voi tunnistavaid kasutajate eraldamisiilesandeid voi mis piiravad elektromagnetilist
ithilduvust (EMC), tuleb hinnata samuti 5. kategooria 2. osa joudlusparameetrite jirgi ("' Infoturve'").

4A Siisteemid, seadmed ja komponendid
4A001 Elektronarvutid ja nendega seotud seadmed, elektroonikasdlmed ja spetsiaalselt neile ette nihtud kompo-
nendid:

NB! VT KA PUNKTI 4A101.

a. mis on spetsiaalselt konstrueeritud nii, et neil oleks mis tahes jirgmine omadus:

1. ette ndhtud tooilesannete tditmiseks keskkonnas, mille temperatuur on madalam kui 228 K
(45 °C) véi ile 358 K (+85 °C);

Mrkus: Punkti 4A001.a.1 ei kohaldata tsiviilotstarbeliste mootorsdidukites ja raudteerongides kasutamiseks
ettendghtud arvutite suhtes.

2. kiirguskindlad, mis taluvad mis tahes jargmise piirvdirtuse iiletamist:

a. kogudoos 5 x 103 Gy (rdni);
b. doosikiirus 5% 10% Gy (rdni)/s v&i
c. tthele tuumasiindmusele vastab 5 x 1077 viga/bit/piev;

b. mille tehnilised omadused ja joudlus iiletavad 5. kategooria 2. osas ("Infoturve") kirjeldatud piire.

Markus: Punkt 4A001.b ei holma elektronarvuteid ja vastavaid seadmeid, kui need on kasutajal kaasas isiklikuks
kasutamiseks.

4A003 Digitaalarvutid, elektroonikasolmed ja nendega seotud seadmed nende jaoks ettenihtud komponentidega:

Markus 1: Punkt 4A003 holmab jargmist:
a. vektorprotsessorid;
b. massiiviprotsessorid;

c. digitaalsed signaaliprotsessorid;
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4A003 (jaitkub)

d. loogikaprotsessorid;

" pildivédrinduseks'' kavandatud seadmed;

f. "signaalitootluseks " kavandatud seadmed.

Miirkus 2: Punktis 4A003 nimetatud " digitaalarvutite”" ja nendega seotud seadmete kontrolli alla kuulumine

maddratakse vastavalt muude seadmete voi siisteemide osas ette nihtud kontrolli alla kuulumisele, juhul
kui:

" digitaalarvutid"" voi seotud seadmed on olulised teise siisteemi voi seadme toimimiseks;

. digitaalarvutid voi seotud seadmed ei ole muu siisteemni voi seadme oluliseks osaks ja

NB 1! Muudele seadmetele spetsiaalselt ettendhtud "' signaalitootluse” voi " pildivddrinduse” sead-
mete kontrolli alla kuulumine mddratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla kuulumisele
isegi siis, kui nad ei tdgida olulise osa kriteeriumit.

NB 2! " Digitaalarvutite” vdi telekommunikatsiooniseadmete kontrolli alla kuulumise kohta vaata 5.
kategooria 1. osa (" Telekommunikatsioon " ).

" Tehnoloogia" " digitaalarvutite" voi seotud seadmete jaoks mddratakse kindlaks punktis 4E.

a. kavandatud voi kohandatud torketaluvusega siisteemi jaoks;

b.

Mrkus: Punkt 4A003.a tihenduses ei kdsitleta " digitaalarvuteid " ja nendega seotud seadmeid kavandatuna voi
kohandatuna " torketaluvusega " siisteemide jaoks, kui nendes on kasutatud jirgmist:

. arvuti " pohimalu" sisaldab vigade avastamise ja Rorrigeerimise algoritme;

. kaks " digitaalarvutit” on omavahel iihendatud selliselt, et aktiivse keskseadme torke korral jitkab

siisteerni toimimist seni tithikdigul jooksnud ja aktiivset keskseadet peegeldav keskseade;

. kahe keskseadme omavaheline side andmekanalite voi iihismdlu kaudu, mis voimaldab iihel kesk-

seadmel sooritada muid iilesandeid kuni teise keskseadme torkeni, millisest hetkest alates esimene
keskseade votab iile siisteemi toimimise tagamise, vGi

. kahe keskseadme siinkroniseerimine " tarkvara' abil nii, et iiks keskseade on voimeline avastama

teises keskseadmes tekkinud torke ning taastama ja votma iile selle seadme t00.

arvutid, mille efektiivne maksimaalne joudlus on suurem kui 0,75 kaalutud teraFLOPS (WT);

c. elektroonikasdlmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud vdi kohandatud, et suurendada joudlust protsesso-

rite liitmise teel nii, et sellise ithenduse EMJ iiletab punktis 4A003.b. sitestatud piiri;

Markus 1: Punkti 4A003.c kohaldatakse iiksnes " elektroonikasdlmedele" ja programmeeritavatele omavahelis-

tele ithendustele, mis ei iileta punktis 4A003.b esitatud piire, kui neid toimetatakse kohale mitte-
ithendatud "' elektroonikasolmedena'' . Seda ei kohaldata " elektroonikasolmedele'" , mille rakendamine
loomupdraselt oma konstruktsiooni tdttu punktides 4A003.e nimetatud seadmete vastava osana on
piiratud.

Miirkus 2: Punkt 4A003.c ei holma " elektroonikasolmi', mis on spetsiaalselt konstrueeritud toodetele voi

tooteperekondadele, mille maksimaalne konfiguratsioon ei iileta punktis 4A003.b sitestatud piiri.

d. ei kasutata;
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4A003

4A004

4A101

4A102

(jitkub)

e. seadmed, mis teostavad analoog-digitaalmuundamist, mille parameetrid iletavad punktis 3A001.a.5
sitestatud piirid;

f. ei kasutata;

g. seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud voimaldama digitaalarvutite vdi nende juurde kuuluvate
seadmete omavahelist vilist tthendust ja voimaldavad andmevahetust kiirusega iile 1,25 gigabaidi
sekundis.

Markus: Punkt 4A003.g ei holma sisemise iithenduse seadmeid (nt pohiplaate, siine), passiivseid iihendus-
seadmeid, "vorgu juurdepddsu kontrollereid” voi " sidekanali kontrollereid .

Arvutid ja nende jaoks ettenihtud vastavad seadmed, elektroonikasdlmed ja komponendid:
a. siistoolsed massiiviarvutid;

b. neuronarvutid;

c. optilised arvutid.

Analoogarvutid, digitaalarvutid voi digitaalsed diferentsiaalanaliisaatorid, muud kui punktis 4A001.a.1 nime-
tatud, mis on karmide tingimuste jaoks ning spetsiaalselt ette nihtud vdi kohandatud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettides v3i punktis 9A104 nimetatud sondrakettides

Hiibriidarvutid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide v&i punktis
9A104 nimetatud sondrakettide modelleerimiseks, simulatsiooniks voi projektide integreerimiseks.

Markus: Nimetatud kontrolli kohaldatakse vaid juhul, kui nimetatud seadmed on varustatud punktis 7D103 voi
9D103 nimetatud " tarkvaraga''.
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4B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Puuduvad.



13.3.2006 Euroopa Liidu Teataja L 74/123

4C Materjalid

Puuduvad.
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4D

4D001

4D002
4D003

Tarkvara

Mairkus: " Tarkvara™, mis on mdeldud teistes kategooriates nimetatud seadmete " arendamiseks'', " tootmiseks"
voi " kasutamiseks'', kontrolli alla kuulumine mddratakse vastavates kategooriates. Kdesolevas kategoorias
nimetatud seadmete jaoks ettendhtud tarkvara kontrolli alla kuulumine mddratakse siin.

a. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktides 4A001-4A004 v6i 4D nimetatud
seadmete ja tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

b. Tarkvara, muu kui punktis 4D001.a nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud jirgmiste
arendamiseks voi tootmiseks:

1. digitaalarvutid, mille efektiivne maksimaalne joudlus iiletab 0,75 korrigeeritud teraFLOPS (WT), vdi

2. elektroonikasolmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud vdi kohandatud, et suurendada joudlust prot-
sessorite liitmise teel nii, et selline iihendatud efektiivne maksimaalne joudlus tletab punktis
4D001.b.1 sdtestatud piiri.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktis 4E nimetatud tehnoloogia toetamiseks.
Jargmine spetsiifiline tarkvara:

a. ldhtekeelne operatsioonisiisteemide tarkvara ja spetsiaalselt mitme andmevoo tootlemiseks ettenihtud sead-
metele tarkvara arendamise vahendid ja kompilaatorid;

b. ei kasutata;
c. tarkvara, mille omadused voi funktsioonid iiletavad 5. kategooria 2. osas ("Infoturve") sitestatud piire.

Mirkus: Punkt 4D003.c ei hdlma tarkvara, kui see on kasutajal kaasas isiklikuks kasutamiseks.
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4E Tehnoloogia

4E001 a. Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktides 4A v6i 4D nimetatud
seadmete vOi tarkvara arendamiseks voi tootmiseks:

b. Tehnoloogia, muu kui punktis 4E001.a nimetatud, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud alljarg-
neva arendamiseks vOi tootmiseks:

1.
2.

digitaalarvutid, mille efektiivne maksimaalne joudlus iiletab 0,75 korrigeeritud teraFLOPS (WT), voi

elektroonikasolmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud voi kohandatud, et suurendada jGudlust prot-
sessorite liitmise teel nii, et sellise tthenduse efektiivne maksimaalne joudlus (EM]) iletab punktis
4E001.b.1 sdtestatud piiri.
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Tehniline mirkus ithendatud teoreetilise joudluse (CTP) kohta

Tehnilises markuses kasutatud lithendid

CE arvutuselement (tiiipiline aritmeetika-loogikaseade)
FP ujukoma

Xp piisikoma

t tditmisaeg

XOR vilistav VOI
CPU keskseade

TP (iiksiku arvutuselemendi (CE)) teoreetiline joudlus

CTP (mitme arvutuselemendi (CE)) ithendatud teoreetiline joudlus
R efektiivne arvutuskiirus

WL sonapikkus

L sonapikkuse normeerimine

X korrutusmirk

Tditmisaeg t viljendatakse mikrosekundites, teoreetilist joudlust TP ja tthendatud teoreetilist joudlust (CTP) valjendatakse
miljonites teoreetilistes operatsioonides sekundis (Mtops) ning sdnapikkust WL viljendatakse bittides.

Uhendatud teoreetilise joudluse (CTP) arvutamismeetodi kirjeldus

CTP on arvutusjdudluse mddt, mida viljendatakse miljonites teoreetilistes operatsioonides sekundis (Mtops). Uhendatud
CEde CTP arvutamine toimub kolmes etapis jargmiselt:

1. arvutada eraldi igale CE-le efektiivne arvutuskiirus R;

2. rakendada sonapikkuse normeerimist (L) efektiivsele arvutuskiirusele (R), saades teoreetilise joudluse (TP) iga arvutus-
elemendi CE jaoks;

3. kui CEsid on rohkem kui iiks, liita teoreetilised joudlused TP kogu iihendatud teoreetilise joudluse (CTP) saamiseks.
Nende sammude iiksikasjad on esitatud jirgmistes I6ikudes.

Markus 1: Kui mitmel CE-l on nii omi kui ka iihiseid malu alamsiisteeme, siis CTP arvutamine teostatakse hierarhiliselt kahes jaos:
esiteks liidetakse iihismaluga CEde grupid, teiseks arvutatakse gruppide CTP, kasutades paljude iihismaluta CEde korral
kasutatavat arvutusmetoodikat.

Markus 2: CEd, mis piirduvad sisend-/viljund- ja valisfunktsioonidega (nt kettaseade, andmeside ja kuvari kontrollerid), ei liideta CTP
arvutamisel.
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TEHNILINE MARKUS CTP KOHTA

Jargmises tabelis on esitatud igale CE-le efektiivse arvutuskiiruse R arvutamise meetod.

1. etapp: Efektiivne arvutuskiirus R

CE:
Mrkus: Iga CE-d tuleb hinnata eraldi.

Efektiivne arvutuskiirus R

Ainult XP

(Rg) = s

» 3 x (txp add)
Kui ei ole liitmiskasku:
(Ryp) = ——

R (W)
Kui puudub nii liitmis- kui korrutamiskisk, tuleb kasu-
tada kiireima vdimaliku aritmeetilise operatsiooni
tditmisaega:

— 1
Ry) = 3¢,

Vt mirkusi X ja Z

Ainult FP

Rp = max——, —1—
fp tpadd” thp mult

Vt mirkusi X ja Y

Nii FP kui ka XP (R)

Arvutada molemad Ry, R,

Lihtsad loogikaprotsessorid, kus puuduvad aritmeetika-
kasud.

V=4

3% lig

Kus 15, on vilistav-VOl-kisu téitmise aeg v&i kui riist-
varal pole vilistav-VOI-kdsu tditmist ette nahtud, siis
kiireima lihtsa loogikaoperatsiooni tditmise aeg.

Vt mirkusi X ja Z

Spetsiaalsete loogikaprotsessorite jaoks, mis ei kasuta
iihtki spetsifitseeritud  aritmeetika- vo6i loogikaoperat-
siooni.

R =R x WL/64

Kus R’ on vastuste arv sekundis, WL on loogikaoperat-
siooni kohta tulev bittide arv ning 64 on koefitsient,
millega normaliseeritakse tulemus 64 bitise operatsiooni
tulemuseks.
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Mirkus W KonveierreZiimil tootava CE korral, mis on vdimeline iga kellatsiikli jooksul sooritama iihe aritmeetika- voi loogika-

Mirkus X

Mirkus Y

Mirkus Z

operatsiooni, vdib mddrata konveierkiiruse, kui " konveier on tdis" . Sellise arvutuselemendi (CE) efektiivseks arvutuskii-
ruseks (R) on kiireim kahest, kas konveierkiirus voi mittekonveierreZiimil tditmiskiirus.

CE jaoks, mis tdidab iihe tsiikli kestel mitu spetsiifilist operatsiooni (nt kaks liitmist v6i kaks identset loogikaoperatsiooni
ithe tsiikli kestel), on tditmisaeg t esitatud jirgmiselt:

protsessi kestus
identsete operatsioonide arv tsiikli jooksul

CEsid, mis ithe masinatsiikli jooksul sooritavad mitmeid eri tiilipi matemaatilisi voi loogikaoperatsioone, tuleb kdsitleda
kui mitut erinevat iiheaegselt tootavat CEd (nt CEd, mis iihe tsiikli jooksul teostab liitmist ja korrutamist, tuleb kdsitleda
kui kaht arvutuselementi (CE), millest iiks sooritab iihe tsiikli liitmist jooksul ja teine Rorrutamist). Kui CE sooritab nii
skalaarseid kui ka vektorarvutusi, kasutatakse lithima tditmisaja vddrtust.

Kui CE ei soorita ujukomaarvude liitmis- ega korrutamistehet, kuid sooritab ujukomaarvude jagamistehet, siis:

_ 1
R[P Tt avide

Kui CE arvutab ujukomaarvude péordvidrtusi, kuid ei teosta ujukomaarvude liitmis-, korrutamis- voi jagamistehet, siis:
1

Up reciprocal

Ry =
Kui iilalmainitud kdskudest iihtegi ei tdideta, on efektiivne ujukomaarvutuskiirus null.

Lihtsa loogikaoperatsiooni korral sooritab iiksik kdsk iihe loogilise operatsiooni mitte enam kui kahe antud pikkusega
operandi vahel. Keerulise loogikaoperatsiooni korral sooritab iiksik kisk mitmeid loogilisi operatsioone kahe véi enama
operandi vahel, et saada iiht voi enamat tulemust.

Kiirused tuleb arvutada kdigi toetatavate operandi pikkuste jaoks, vottes arvesse nii konveierreZiimis operatsioone (kui neid
toetatakse) kui ka mittekonveierreZiimis operatsioone, kasutades Riireimat tdidetavat kisku iga operandi pikkuse jaoks,
millel see pohineb:

1. konveierreZiim vii registrist-registrisse operatsioonid. Ebatavaliselt liihikesed tditmisajad, mis tekivad ettemddratud
operandi voi operandide korral (nt korrutamine nulli voi iihega), jdetakse kdrvale. Kui ei kdsitleta registrist-registrisse
operatsioone, jitkata punktiga 2;

2. kiireim registrist-malusse voi malust-registrisse operatsioon; nende puudumisel jitkata punktiga 3;
3. malust-mdlusse operatsioonid.

Iga eespool nimetatud juhu jaoks kasutada tootja poolt deklareeritud lithimat tditmisaega.
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2. etapp: TP arvutamine igale toetatava operandi pikkusele WL

Normaliseerida efektiivne kiirus R (vdi R) sdna pikkuse L abil jargmiselt:
TP=Rx 1L,
kus L= (1/3 + WL/96)

Mirkus Sona pikkus WL, mida kasutatakse nendes arvutustes, on operandi pikkus bittides (kui operatsiooni sooritamisel
kasutatakse erineva pikkusega operante, tuleb valida pikim).

Ujukomaprotsessori voi ujukomaploki mantissi aritmeetika-loogikaseadme ALU ja eksponendi aritmeetika-loogi-
kaseadme ALU kombinatsiooni loetakse iitheks CE-ks sonapikkusega WL, mis on vdrdne voetud bittide arvuga
andmete esitamisel (tavaliselt 32 voi 64), pidades silmas CTP arvutamist.

Sellist normaliseerimist ei rakendata spetsiaalsete loogikaprotsessorite korral, mis ei kasuta vilistav-VOI-
kaskusid. Sel juhul TP =R.

Valida vilja saadud TP vddrtustest maksimaalsed:
igale ainult XP arvutuselemendile — Ry;
igale ainult FP arvutuselemendile — Rg,;
igale kombineeritud FP ja XP arvutuselemendile — R;
igale lihtsale loogikaprotsessorile, mis ei teosta aritmeetilisi operatsioone, ja
igale spetsiaalsele loogikaprotsessorile, mis ei kasuta iihtegi nimetatud aritmeetilist voi loogilist operatsiooni.
3. etapp: CTP leidmine CEde jaoks, mille hulka on arvatud ka CPUd
CPU jaoks, millel on iiks CE,

CTP =TP
(CEde jaoks, mis teostavad nii piisikoma kui ka ujukoma operatsioone

TP =max (TPg, TP,)

Paljude liidetud samaaegselt tootavate CEde jaoks arvutatakse CTP jargmiselt:

Markus 1 Liidetud CEde korral, mis ei voimalda kdigi CEde samaaegset toitamist, kasutatakse vdimalike CEde kombi-
natsiooni, mis annab suurima CTP. Iga osaleva CE jaoks tuleb leida selle teoreetiliselt maksimaalne TP, enne
kui tuletatakse selle kogu CTP.

NB! Et mddrata samaaegselt tootavate CEde voimalikud kombinatsioonid, tuleb tekitada kiskude jada, mis
algataks paljudes CEdes t66, alustades kdige aeglasemast CEst (selline eksemplar, mis vajab kdige enam
tsiikleid oma operatsiooni sooritamiseks) ning lopetades kiireima CEga. Iga jadatsiikli korral CEde
kombinatsioon, mis toctavad selle tsiikli kestel, ongi vdimalik kombinatsioon. Kiskude jada peab arvesse
votma koik riistvara- ja/voi arhitektuuripiirangud vaheliti osaliselt kattuvatele operatsioonidele.

Muirkus 2 Uks integraalliilitus voi koostplaat voib sisaldada mitut CE-d.

Mrkus 3 Samaaegsed operatsioonid loetakse vGimalikuks, kui arvutivalmistaja teatab arvuti juhendis véi tutvustuses
konkurentsetest, paralleelsetest v3i samaaegsetest operatsioonidest voi taitmistest.

Mrkus 4 CTP vidrtusi ei tohi liita CEde kombinatsioonide jaoks, mis on omavahel ithendatud kohtvorgu, laivorgu
kaudu, iihise sisend-/viljund- iihenduste/seadmetega, sisend-/valjundkontrolleritega voi muu tarkvara pakutava
andmesidega.
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Markus 5 CTP vidrtused tuleb liita mitme CE korral, mille joudlust on tdstetud ithendamise teel ja mis toimivad

itheaegselt ning kasutavad samu iiheaegselt toimivaid ithismalu- voi ithismdlu/CE kombinatsioone, kasutades
spetsiaalselt kavandatud riistvara. Seda liitmist ei rakendata punktis 4A003.c nimetatud elektroonikasdlmede
korral.

CTP=TP1+C2XTP2+...+CnxTPn,

kus TPd on jdrjestatud vadrtuste jargi nii, et TP; on suurim, TP, on suuruselt jirgmine, ... ning TP, on
vaikseim. C; tahistab koefitsenti, mis mddratakse CE-de vahelise ithenduse tugevusega jirgmiselt:

Mitme iiheaegselt tootava ja sama mdlu kasutava CE korral:

Mirkus 1

Mirkus 2

C2:C3:C4:...:Cn:0,75

Kui esitatud meetodil arvutatud CTP vidrtus ei ole iile 194 Mtops'i, voib kasutada C; arvutamiseks
jargmist valemit:

. _ 075 -
G = T i=2,...,n)
kus m = on iihist mdlu jagavate CE-de voi nende rithmade arv.

1. tingimusel, et: ithegi CE vdi CE-rithma TP; ei ole iile 30 Mtops’j;

2. CEd voi CE-rithmad jagavad juurdepddsu pohimalule (arvestamata vahemdlu) iiht kanalit pidi;
ja

3. ainult itks CE v&i CE-rithm vdib kasutada kanalit korraga etteantud ajal.

NB! See ei kehti 3. kategooriaga kontrollitavate kaubaartiklite puhul.

CEdel on iihine malu, kui neil on ligipdds pooljuhtmalu iihisele segmendile. See mdlu vib sisaldada
vahemdlu, pohimalu voi muud sisemdlu. Arvesse ei voeta valismaluseadmeid, nagu kettaseadmed, lindi-
seadmed voi pseudoketas.

Mitme CE v&i CE-rithmade jaoks, millel pole ithismalu ning mis on omavahel tthendatud ithe v5i enama kanali

abil:

i = 0,75 xk (i= 2, ..., 32) (vt allolevat mirkust)

= 0,60 xk (i=33, ..., 64)

= 0,45 xk; (i=65, ..., 256)

= 0,30 xk; (i > 256)

C; védrtus pohineb CE-de arvul, mitte sdlmede arvul,

kus: k;

K

T

min (S;/K,, 1), ja
20 MB/s normaliseerimistegur;

Si on koigi andmekanalite, mis ithendavad iihismiluga i-ndat CEd vdi CE-rithma, maksimaalsete
andmeedastuskiiruste summa (MB/s iithikutes).

Arvutades CE-rithmale C; méirab esimese CE jirjekorranumber rithmas dige C; piirkonna. Nditeks liites
kolme CEd sisaldavaid rithmi, sisaldab 22. rithm litkmeid CEg,, CEgs ja CEgq. Sellise arvutusrithma C; dige
vaartus on jarelikult 0,60.

(CEde vdi CE-rithmade) liitmine tuleb teostada kiiremast aeglasema suunas, st:

TPy 2TP, 2... 2 TP, ja
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kui TP; = TP;, ; suuremast vdiksema suunas, st:
G=2Gy
Markus Tegurit k; ei rakendata CE-dele 2—12, kui CE vdi CE-rithma TP; on suurem kui 50 Mtops’; st et C; on

CE-de 2-12 jaoks 0,75.

EFEKTIIVSE MAKSIMAALSE JOUDLUSE (EMJ) (Adjusted Peak Performance - APP) KOHTA

EMJ on maksimaalne kiirus, millega digitaalarvuti teeb 64bitiseid v6i suuremaid ujukoma liitmis- ja korrutustehteid.
EM]J iihikuks on kaalutud teraFLOPS (WT). (1 FLOPS = 1 012 ujukomatehet sekundis)

Kiesolevas tehnilises markuses kasutatud lithendid:

n = protsessorite arv digitaalarvutis
i = protsessori jirjekorranumber (i, ... n)

ti = protsessori tsiikli (takti) aeg (ti=1/Fi)

Fi = protsessori taktsagedus

Ri

maksimaalne ujukomatehte arvutuskiirus
Wi = arhitektuurikoefitsient

EM]J arvutusmeetodi iilevaade

1. Iga protsessori i jaoks leitakse maksimaalne arv 64bitiseid vdi suuremaid ujukomatehteid (FPOI), mis tehakse digitaal-
arvuti ithe protsessori ithe takti jooksul.

Markus Ainult 64bitised voi suuremad ujukoma liitmis- ja/vdi korrutustehted voetakse FPO arvutamisel arvesse, kusjuures tehete
arv esitatakse protsessori iihe takti kohta. Tehted, mis tehakse mitme protsessoritakti jooksul voib esitada murdarvuna.

Ri = 0, kui protsessor ei ole suuteline tegema 64bitiseid voi suuremaid ujukomatehteid
2. Arvutatakse iga protsessori ujukomatehte kiirus Ri = FPOi/ti.
3. Arvutatakse EM] = W1 x R1 + W2 x R2 + ... + Wn x Rn.
4. Vektorprotsessorite puhul Wi = 0,9, iilejddnud juhtudel Wi = 0,3.
Mirkus 1 Kui protsessor teeb seotud tehteid (nt liitmine ja korrutamine) phe takti jooksul, vOetakse arvesse iga tehtud tehe.

Mirkus 2 Konveierprotsessori (pipelined processor) efektiivseks arvutuskiiruseks loetakse kiireim jargnevaist: kiirus konveieri
maksimaalse komplekteerituse korral voi kiirus mittekonveierreZiimi korral.

Markus 3 Kombinatsioonis olevate protsessorite EM] R leitakse enne, kui protsessorite kombinatsiooni summaarne EMJ.
Paralleelarvutused vdetakse arvesse, kui paralleel- voi iiheaegsed operatsioonid on loetletud tootjapoolsetes spetsifi-
katsioonides.

Mirkus 4 ~ EMJ arvutusse ei kaasata protsessoreid, mis teostavad ainult 1/O (sisend/véljund) ja/vdi lisaseadmetega seotud
funktsioone (nt ketta-, kommunikatsiooni- v6i videoseadmed).

Mirkus 5 EMJ ei arvutata protsessorite suhtes, mis on omavahel iihendatud kohtvorgu (Local Area Network — LAN),
hajusvorgu (Wide Area Networks), ithendatud voi iihiste 1/O (sisend/viljund) seadmete voi tarkvaralise ithenduse
abil.

Markus 6 ~ Markus 6 EM] arvutus on vajalik, kui

1. protsessorite kombinatsioon sisaldab protsessoreid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud joudluse suuren-
damiseks agregatsiooni, {theaegsete operatsioonide ja malu iihiskasutamise kaudu voi

2. malu/protsessorite kombinatsioonid sisaldavad spetsiaalseid komponente, mis on ette nihtud paralleel-
operatsioonide teostamiseks.

Markus 7 Vektorprotsessor on protsessor, mille kdsustik voimaldab iiheaegseid tehteid ujukoma vektoritega (vektor - iihedi-
mensionaalne 64-bitiste voi suuremate arvude maatriks), milles on vihemalt kaks vektori funktsionaaliiksust ning
milles on vihemalt 8 vihemalt 64 bitiste elementidega vektorite registrit.
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5A1

5A001

1. OSA
TELEKOMMUNIKATSIOON

Markus 1: Spetsiaalselt telekommunikatsiooniseadmete v3i -siisteemide jaoks kavandatud komponentide, " laserite ",

katse- ja tootmisseadmete seadmete ning nendele loodud " tarkvara™ kontrolli alla kuulumine mddratakse
5. kategooria 1. osas.

Markus 2: " Digitaalarvuteid ", vastavaid seadmeid vdi " tarkvara"", mis on selles kategoorias nimetatud telekom-

munikatsiooniseadmete tioks voi t60 toetamiseks olulise tahtsusega, kdsitletakse selleks iilesandeks spet-
siaalselt kavandatud komponentidena tingimusel, et nad kujutavad endast tootja poolt iildjuhul tarnita-
vaid standardseid mudeleid. See holmab arvutisiisteemide t66d, haldamist, hooldust, ekspluatatsiooni voi
maksustamist.

Siisteemid, seadmed ja komponendid

a. Telekommunikatsiooniseadmed, millel on mis tahes jirgmine omadus, funktsioon vdi isedrasus:

1.

on spetsiaalselt ette ndhtud taluma ajutisi elektroonilisi ilminguid voi elektromagnetilist impulssi,
mille tekitab tuumaplahvatus;

. kdrgendatud vastupanuvdime gamma-, neutroni- voi ioonkiirgusele voi

. on spetsiaalselt ette nahtud tooiilesannete tiitmiseks keskkonnas, mille temperatuur on madalam kui

218K (-55 °C) ja korgem kui 397 K (+124 °C).

Moirkus: Punkt 5A001.a.3 kehtib iiksnes elektrooniliste seadmete kohta.

Mrkus: Punktid 5A00L.a.2. ja 5A001.a.3 ei hélma seadmeid, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks

satelliitide pardal.

b. Telekommunikatsiooni iilekandeseadmed ja -siisteemid ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid, millel on mis tahes jirgmine omadus, funktsioon voi eripéra:

1.

veealused sidesiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. akustiline kandesagedus viljaspool sagedusvahemikku 20-60 kHz;
b. elektromagnetiliste lainete kandesagedus sagedustel 30 kHz voi

c. kasutavad elektroonilist kiirejuhtimistehnikat;

. raadioseadmestik, mis tootab sagedusribas 1,5-87,5 MHz ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. sisaldab adaptiivtehnikat, mis vdimaldab hdiresignaalide enam kui 15 dB allasurumist voi
b. millel on koik jirgmised omadused:

1. prognoosib automaatselt ja valib sagedusi ning tdielikke digitaalseid edastuskiirusi kanali kohta
iilekande optimeerimise eesmargil ja

2. sisaldab lineaarset voimsusvoimendit, mis suudab toetada samaaegselt mitut signaali valjund-
voimsusega 1 kW voi rohkem sagedusvahemikus 1,5-30 MHz voi véljundvéimsusega 250 W
voi rohkem sagedusvahemikus 30-87,5 MHz, iiheoktavilise voi laiema hetkelise ribalaiusega
ning ebalineaarmoonutuste sisaldusega viljundsignaalis vihem kui —80 dB;

. raadioseadmestik, mis rakendab hajaspektri tehnikat, sealhulgas ka sagedushiiplemise tehnikat, mida ei

ole nimetatud punktis 5A001.b.4, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. kasutaja programmeeritavad hajutamiskoodid voi

b. iilekantaa riba kogulaius on 100 voi enam korda laiem iikskdik millisest informatsioonikanali
ribalajusest ning laiem kui 50 kHz;

Markus: Punkt 5A001.b.3.b ei holma raadioseadmeid, mis on ette ndhtud kasutamiseks tsiviilotstarbe-
listes kargside (mobiiltelefoni) siisteemides.

Mirkus: Punkt 5A001.b.3 ei holma seadmeid, mis on ette ndhtud téstama valjundvoimsusel 1,0 W vdi
vihem.
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5A001 b. (tkub)

4. raadioseadmed, mis kasutavad ultralairiba modulatsioonitehnikaid kasutaja programmeeritava kana-
listamise koodidega, skrambleerimise koodidega voi vorgu identifitseerimise koodidega, millel on iiks
jargmistest omadustest:

a. ribalaius tile 500 MHz voi
b. fraktsionaalne ribalaius 20 % vo6i rohkem;
5. digitaalselt tiiiiritavad raadiovastuvdtjad, millel on kdik jirgmised omadused:
a. iile 1000 kanalj;
b. sageduse iimberliilitusaeg lithem kui 1 ms;
c. elektromagnetilises vonkespektris automaatne otsimis- vdi skaneerimisvoime ja

d. vastuvdetud signaalide vdi saatjatiiiipide identifitseerimisvdime voi

Mrkus: Punkt 5A001.b.4 ei holma raadioseadmeid, mis on ette ndhtud kasutamiseks tsiviilotstarbelistes
kargside (mobiiltelefoni) siisteemides.

6. kasutavad digitaalset signaalito6tlust kone kodeerimiseks kiirusega vahem kui 2 400 bit/s.

Tehnilised mdrkused:

1. Hddle kodeerimisel muutuvate kodeerimiskiirustega (variable rate voice coding) kohaldatakse punkti
5A001.b.6 pideva kone hddlkodeerimise valjundi suhtes.

2. Punkti 5A001.b6 tahenduses on kone kodeerimine mddratletud kui tehnika inimhddle ndidete votmiseks ja
nende digitaalseks signaaliks muutmiseks, vottes arvesse inimkone eripdrasid.

c. jargmised kiudoptilised sidekaablid, optilised kiud ja tarvikud:

1. optilised kiud, mis on iile 500 m pikad ja mis kannatavad tootja mairatluse kohaselt tdestuskatsel
tdmbepinget vihemalt 2 x 10?7 N/m? vdi rohkem;

Tehniline mdrkus:

Taestuskatse: tootmisprotsessisisene v3i tootmisprotsessist séltumatu toodangu katsetamine, mille kdigus
rakendatakse 0,5-3 meetri pikkusele kiule, mis liigub kiirusega 2-5 m/s umbes 150 mm labimooduga
surverullide vahelt 1abi, etteantud diinaamilist tombepinget. Keskkonna nominaalne temperatuur on seejuures
293 K (20 °C) ning suhteline ohuniiskus 40 %. Tdestuskatse sooritamisel voib kasutada vastavaid sise-
riiklikke standardeid.

2. kiudoptilised kaablid ja tarvikud, mis on ette nahtud veealuseks kasutamiseks.

Markus: Punkt 5A001.c.2 ei holma standardseid tsiviilkasutuses olevaid telekommunikatsioonikaableid ja
-tarvikuid.

NB 1! Veealuste teeninduskaablite ja nende pistikiihenduste kohta vaata punkti 8A002.a.3.
NB 2! Kiudoptiliste laevakere labiviikude voi pistikithenduste kohta vaata punkti 8A002.c.
d. Elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antennid toosagedusega iile 31,8 GHz.
Mirkus: Punkt 5A001.d ei hdlma " elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenne' maandumissiis-
]t;c;rtr;idde jaoks, milles on mikrolainemaandumissiisteemide (MLS) ICAO standardite kohased madte-

e. Raadiopeilimisseadmed, mis toimivad iile 30 MHz sagedustel ja millel on koik jargmised omadused,
ning nende jaoks spetsiaalselt ettendhtud komponendid:

1. hetkeline ribalaius on 10 MHz v6i rohkem ja

2. voimelised médrama (peilima) siinkroniseerimata ja alla 1 ms signaalikestvusega raadiosaatjate
suunakoordinaadid.

f. Raadiolainete segajad, mis on spetsiaalselt ette ndhtud omadustega mobiilside teenuste tahtlikuks ja
valikuliseks segamiseks, tokestamiseks, blokeerimiseks, halvendamiseks vms:

1. raadiokommunikatsioonivorgu (Radio Access Network -RAN) funktsioonide simuleerimine voi
2. kasutatava mobiilsideprotokolli eriomaduste avastamine ja kasutamine (nt GSM).

NB! GNSS segamise seadmete kohta vaata sdjaliste kaupade nimekirja.
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5A101

Kaugmoote- ja kaugjuhtimisseadmed, kaasa arvatud maapealsed seadmed, mis on kavandatud voi kohan-
datud rakettmiirskudel kasutamiseks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 5A101 tihendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghuséidukisiisteeme, mille lennuulatus
iiletab 300 km.

Markus: Punkt 5A101 ei hélma jargmist:
a. seadmed, mis on kavandatud voi kohandatud mehitatud ohusdidukites voi satelliitides kasutamiseks;
b. maapealsed seadmed, mis on kavandatud voi kohandatud maismaa- voi merekasutuseks;

c. seadmed, mis on ette nihtud kaubanduslike, tsiviilotstarbeliste voi inimelude ohutusega (nt andmete terviklikkus,
lennuohutus) seotud GNSS teenuste jaoks.
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5B1 Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

5B001 a. Seadmed ja nende jaoks ettendhtud komponendid voi tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis
5A001, 5B001, 5D001 vdi 5E001 nimetatud funktsioonide voi eriparaga seadmete arendamiseks, toot-
miseks vOi kasutamiseks.

Markus: Punkt 5B001.a ei hdlma optilise kiu omaduste uurimise seadmeid.

b. Seadmed ning nende jaoks ettendhtud komponendid ja tarvikud, mis on spetsiaalselt kavandatud mis
tahes jirgmite telekommunikatsiooni iilekandeseadmete voi kommutatsiooniseadmete arendamiseks:

1. seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima ile 15 Gbit/s tdieliku digitaalse
edastuskiirusega;

Tehniline mdrkus:

Kommutatsiooniseadmete puhul on '"tdielik digitaalne edastuskiirus’ kiireimas pordis voi kiireimal liinil
mdodetav kiirus.

2. seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jirgmised omadused:
a. iilekandel kasutatav lainepikkus on ile 1 750 nm;
b. teostatakse optilist voimendamist;

c. kasutatakse koherentset optilist iilekannet v3i koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud
ka optilise heterodiiiin- vdi homodiiiintehnikana) voi

d. kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel iile 2,5 GHz;

Markus: Punkt 5B001.b.2.d ei holma kommertstelevisioonisiisteemide " arendamiseks"  spetsiaalselt
kavandatud seadmeid.

3. seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist;

4. raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat korgemal kui
256. nivool, voi

5. seadmed, mis kasutavad iihiskanaliga signaalimist ning t66tavad mitteliitunud to6reziimil.
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5C1 Materjalid

Puuduvad.
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5D1

5D001

5D101

Tarkvara

a.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 5A001 voi 5B001 nimetatud seadmete,
funktsioonide vdi tunnuste arendamiseks, tootmiseks v&i kasutamiseks.

. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 5E001 nimetatud tehnoloogia toetamiseks.

. Jargmine spetsiifiline tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktis 5A001 voi 5B001
nimetatud seadmete tehniliste nitajate, funktsioonide ja tunnuste tagamiseks.

. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud mis tahes jargmiste telekommunikatsiooni iilekan-
deseadmete voi kommutatsiooniseadmete arendamiseks:

1. seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima iile 15 Gbit/s tdieliku digitaalse

edastuskiirusega;

Tehniline mdrkus:

Kommutatsiooniseadmete puhul on 'tdielik digitaalne edastuskiirus' kiireimas pordis voi kiireimal liinil
moddetav kiirus.

. seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jargmised omadused:

a. tlekandel kasutatav lainepikkus on iile 1 750 nm voi
b. kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel iile 2,5 GHz;

Markus: Punkt 5D001.d.2.b. ei holma kommertstelevisioonisiisteemide " arendamiseks'"  spetsiaalselt
loodud voi kohandatud " tarkvara " .

. seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist voi

. raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat korgemal kui

256. nivool.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 3A101.b nimetatud seadmete kasutamiseks.
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5E1

5E001

5E101

Tehnoloogia

a. Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 5A001, 5B001 v6i 5D001
nimetatud seadmete, funktsioonide vdi tunnuste vdi tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks
(v.a tootamine).

b. Spetsiifiline tehnoloogia:

1.

4.

nduetekohane tehnoloogia satelliitidel kasutamiseks ettendhtud telekommunikatsiooniseadmete aren-
damiseks voi tootmiseks;

. tehnoloogia laserandmesidetehnika arendamiseks voi kasutamiseks, mis on vodimeline automaatselt

signaale tabama ja neid jilgima ning andmesidet iileval hoidma nii ldbi atmosfidrivilise kui ka
veealuse keskkonna;

. tehnoloogia selliste digitaalsete kirg-raadioside tugijaamade vastuvotuseadmete arendamiseks, mille

vastuvotuvoimeid, mis vdimaldavad paljuribalisust, paljukanalisust, paljumoodilisust, paljukoodilist
algoritmi voi paljuprotokollilist t66d, voib muuta muudatustega tarkvaras;

tehnoloogia hajaspektri tehnika, sh sagedushiiplemise tehnika arendamiseks.

c. Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nahtud mis tahes jargmise telekommunikat-
siooni iilekande- v&i kommutatsiooniseadmete, funktsioonide voi isedrasuste arendamiseks vdi tootmiseks:

1.

seadmed, mis kasutavad digitaaltehnikat, mis on kavandatud toimima tle 15 Gbit/s taieliku digitaalse
edastuskiirusega;

Tehniline mdrkus:

Kommutatsiooniseadmete puhul on "tdielik digitaalne edastuskiirus’ kiireimas pordis voi kiireimal liinil
moddetav kiirus.

. seadmed, mis kasutavad laserit ning millel on jirgmised omadused:

a. tilekandel kasutatav lainepikkus on iile 1 750 nmy;
b. teostatakse optilist voimendamist, kasutades praseodiiiimlisandiga fluoriidkiudvdimendeid (PDFFA);

c. kasutatakse koherentset optilist iilekannet voi koherentse optilise detekteerimise tehnikat (tuntud
ka optilise heterodiitin- v6i homodiiiintehnikana);

d. kasutatakse lainepikkuste jaotamise-multipleksimise tehnikat selliselt, et iihte optilisse aknasse
mahub iile 8 kandelaine, voi

e. kasutatakse analoogtehnikat ribalaiusel iile 2,5 GHz;

Mirkus: Punkt 5E001.c.2.e ei holma kommertstelevisioonisiisteemide arendamiseks voi ' tootmiseks "
ettendhtud "' tehnoloogiat "' .

. seadmed, mis kasutavad optilist kommuteerimist;

. raadioseadmed, millel on jirgmised omadused:

a. kasutavad kvadratuur-amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kdrgemal kui 256. nivool v6i
b. tootavad sisend- ja viljundsagedustel iile 31,8 GHz voi

Mrkus: Punkt 5E001.c.4.b ei holma selliste seadmete arendamiseks voi tootmiseks ettendhtud tehnoloo-
giat, mis on kavandatud vi kohandatud téotamiseks igas sagedusribas, mis on "ITU poolt
eraldatud "' raadioside jaoks ja mitte ette nahtud asukoha mddramiseks.

. seadmed, mis kasutavad iihiskanaliga signaalimist ning tootavad mitteliitunud t66reZiimil.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 5A101 nimetatud seadmete arendamiseks, tootmiseks
vOi kasutamiseks.
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5A2

5A002

2. OSA
INFOTURVE

Mairkus 1: "Infoturbe'" seadmete, "tarkvara", siisteemide, rakendusspetsiifiliste "' elektroonikasdlmede "', moodulite,
integraalliilituste, komponentide voi funktsioonide kontrolli alla kuulumine on mddratud 5. kategooria 2.
osas isegi juhul, kui nad on teiste seadmete komponendid vdi " elektroonikasolmed "' .

Mrkus 2: 5. kategooria 2. osa ei holma tooteid, mis on kasutajal kaasas isiklikuks kasutamiseks.

Miirkus 3: Mirkus kriiptograafia kohta:

Punktid 5A002 ja 5D002 ei hdlma kaupu, mis vastavad koigile jargmistele tingimustele:

a. nad on avalikult ja kitsendusteta saadaval jaemiiiigikohtades mis tahes jirgmisel viisil:
1. kdsimiiiik;
2. postimiliik;
3. elektronkaubandus voi
4. telefonimiiiik;
b. nende kriiptograafilist funktsionaalsust ei saa kasutaja kergesti muuta;
c. nad on ette nihtud paigaldamiseks kasutaja oma joududega, ilma tarnija olulise abita, ja

d. nende tehnilised iiksikasjad on kittesaadavad ja need tehakse noudmise korral teatavaks eksportija
liikmesriigi padevale asutusele nende vastavuse mddramiseks kdiesoleva markuse punktides a—d kirjel-
datud nduetele.

Tehniline mdrkus:

5. kategooria 2. osas ei arvestata paarsusbitte votmepikkuse mddramisel.

Siisteemid, seadmed ja komponendid

a. Siisteemid, seadmed, rakendusspetsiifilised elektroonikasdlmed, moodulid ja integraallillitused infoturbeks
vastavalt alljirgnevale ning muud spetsiaalselt selleks otstarbeks kavandatud komponendid:

NB! Globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide vastuvituseadmete, mis sisaldavad voi kasutavad dekriipteeri-
mist (st GPS vdi GLONASS), kontrolli alla kuulumise kohta vt punkti 7A005.

1. kavandatud voi kohandatud kasutama kriiptograafiat, rakendades digitaalmeetodeid, mis tdidavad
mingeid kriiptograafilisi funktsioone peale autentimise voi digitaalsignatuuri ning millel on mis
tahes jargmised omadused:

Tehnilised mdrkused:

1. Autentimis- ja digitaalsignatuurifunktsioonid sisaldavad nendega seotud votmehaldusfunktsioone.

2. Autentimine hélmab koiki pddsu (access) reguleerimise aspekte, mille puhul ei ole tegemist failide voi teksti
kriipteerimisega, vdlja arvatud volitamatu pddsu valtimiseks otseselt paroolide, isiklike tunnusnumbrite
(PIN-kood) v6i muude samalaadsete andmete kaitsega seotud otstarbel.

3. "Kriiptograafia" ei holma " fikseeritud" andmetihenduse ega kodeerimise meetodeid.

Markus: Punkt 5A002.0.1 hélmab ka seadmeid, mis on kavandatud voi kohandatud kasutama analoog-
pohimattel pohinevat ' kriiptograafiat’', mis on teostatud digitaalsete meetoditega.
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5A002 a. 1. (jitkub)
a. simmeetriline algoritm vdtmepikkusega iile 56 biti voi
b. asiimmeetriline algoritm, kus algoritmi turvalisus pohineb mis tahes jargmisel omadusel:
1. 512 bitti illetavate tdisarvude faktoriseerimine (nt RSA);

2. diskreetsete logaritmide arvutamine suurema kui 512-bitise 16pliku viljaga multiplikatiivses
rithmas (nt Diffie-Hellmani algoritm iile Z/pZ) voi

3. diskreetsed logaritmid teistes rithmades kui punktis 5A002.a.1.b.2 nimetatud, suuremates kui
112 bitti (nt Diffie-Hellmani meetod iile ellipsi);

2. kavandatud vdi kohandatud kriiptoanaliiiitiliste funktsioonide tiitmiseks;
3. ei kasutata;

4. spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud vihendama informatsiooni kandvaid signaale paljastavat
kiirgust rohkem, kui seda nduavad tervishoiu-, ohutus- voi elektromagnetilise héire standardid;

5. kavandatud voi kohandatud kasutama kriiptograafiatehnikat hajutamiskoodi genereerimiseks haja-
spektri siisteemidele, muud kui punktis 5A002.a.6. nimetatud. kaasa arvatud sagedushiiplemise koodi
genereerimiseks sagedushiiplemise siisteemidele;

6. kavandatud voi kohandatud kasutama kriiptograafiatehnikat kanalistamise koodide, skrambleerimise
koodide voi vorgu sidentifitseerimise koodide genereerimiseks siisteemidele, mis kasutavad ultra-
lairiba modulatsioonitehnikaid ja millel on iiks jargmistest omadustest:

a. ribalaius iile 500 MHz voi
b. fraktsionaalne ribalaius 20 % voi suurem;

7. ei kasutata;

8. andmesidekaablisiisteemid, mis on kavandatud voi kohandatud avastama mehaaniliste, elektriliste voi
elektrooniliste vahenditega korvalist (illegaalset) sisenemist siisteem;

9. konstrueeritud vdi modifitseeritud kvantkriiptograafia kasutamiseks;

Tehniline mdrkus:

Kvantkriiptograafiat tuntakse samuti kvantmehhaanilise kodeerimese/dekodeerimise (quantum key distribution —
QKD) nime all.

Markus: Punkt 5A002 ei hdlma jirgmist:
a. "personaalsed kiipkaardid " :

1. mille kriiptograafilised voimalused on piiratud kasutamisega seadmetes voi siisteernides, mis ei
kuulu kontrolli alla kdesoleva mdrkuse punktide b—f alusel; voi

2. iildkasutatavate rakenduste jaoks, mille kriipteerimisvdimet pole kasutajal voimalik mojutada ja
mis on spetsiaalselt kavandatud ja piiratud kaitsma nendele salvestatud isikuandmeid.

NB! Kui "personaalsel " kiipkaardil on mitmeid funktsioone, tuleb iga funktsiooni kontrolli alla
kuulumist hinnata eraldi;

b. vastuvdtuseadmed raadioringhddlingule, tasulisele televisioonile vdi sarnasele piiratud auditooriumiga
tarbija tiiiipi ringhddlingule, milles ei kasutata digitaalset kriipteerimist, v.a iiksnes juhul, kui seda

kasutatakse arvete voi programmi kdsitleva teabe saatmiseks ringhdalinguteenuse pakkujale;

c. seadmed, mille kriipteerimisvimet pole kasutajal voimalik mdjutada ja mis on spetsiaalselt kavan-
datud ja piiratud lubama jirgmist:

1. kopeerimiskaitsega ' tarkvara" kdivitamine;
2. juurdepdds jargmisele:
a. kopeerimiskaitsega, kirjutuskaitstud andmekandjatele salvestatud sisu voi

b. andmed, mis on salvestatud kriipteeritud kujul andmekandjale (nt seoses intellektuaalomandi
diguste kaitsega), kui andmekandjaid pakutakse identsel kujul avalikult miliigiks;
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5A002

a. (jatkub)

3. autoridigusega kaitstud audio-/videoandmete kopeerimise kontrollimine;

4. pooljuhtseadiste voi integraallillituste projekteerimiseks kasutatavate andmekogude, projekteerimi-
satribuutide voi nendega seotud andmete kriipteerimine ja/voi dekriipteerimine nende kaitsmiseks;

. kriipteerimisseadmed, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ning ette nahtud iiksnes kasutamiseks

panganduses voi rahalisteks tehinguteks;
Tehniline mdrkus:

Punkti 5A002 markuses d kasutatud mdiste rahalised tehingud holmab nii maksude késitlemist ja
kogumist kui ka krediidifunktsioone.

. portatiivsed voi mobiilsed tsiviilkasutusega raadiotelefonid (nt kasutamiseks kommertsliku tsiviilkasu-

tusega kdrgsidesiisteemides), mis ei ole voimelised otspunktkriipteerimiseks;

. juhtmeta telefoniseadmed, mis pole vdimelised otspunktkriipteerimiseks, kui voimendamata, juhtmeta

maksimaalselt efektiivne tooulatus (st ithekordne releetu hiipe terminali ja tugijaama vahel) on
vastavalt valmistaja kirjeldusele vihem kui 400 meetrit.
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5B2 Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

5B002 a. Seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud jargmiseks:

1. punktides 5A002, 5B002, 5D002 vdi 5E002 nimetatud seadmete voi funktsioonide arendamiseks,
kaasa arvatud moodte- vdi katseseadmed.

2. punktis 5A002, 5B002, 5D002 vo6i 5E002 nimetatud seadmete voi funktsioonide tootmine, kaasa
arvatud modte-, katse-, parandus- ja tootmisseadmed.

b. Modteseadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 5A002 voi 5D002 nimetatud infoturbe-
funktsioonide hindamiseks voi kinnitamiseks.
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5C2 Materjalid

Puuduvad.
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5D2 Tarkvara

5D002 a. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 5A002, 5B002 v&i 5D002 nimetatud
seadmete vOi tarkvara arendamiseks, tootmiseks voi kasutamiseks.

b. Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 5E002 nimetatud tehnoloogia toetamiseks.
c. Jargmine spetsiifiline tarkvara:

1. tarkvara, millel on punktis 5A002 v&i 5B002 nimetatud seadmete tunnuseid voi mis tdidab voi
simuleerib nende funktsioone;

2. tarkvara, mis sertifitseerib punktis 5D002.c.1 nimetatud tarkvara.
Markus: Punkt 5D002 ei holma jirgmist:

a. "tarkvara'', mida on vaja punkti 5A002 mdrkuse alusel kontrolli alt vilja arvatud seadmete "' kasu-
tamiseks "' ;

b. "tarkvara", mis vdimaldab punkti 5A002 mdrkuse alusel kontrolli alt valja arvatud seadmete funkt-
sioneerimise.
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5E2 Tehnoloogia

5E002 Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 5A002, 5B002 voi 5D002 nimetatud seadmete voi
tarkvara arendamiseks, tootmiseks v3i kasutamiseks;
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6. KATEGOORIA - SENSORID JA LASERID
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6A

6A001

Siisteemid, seadmed ja komponendid

a. mereakustikasiisteemid, -seadmed ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

1. aktiivsiisteemid (saate- voi saate- ja vastuvotusiisteemid), seadmed ja nende jaoks ettenihtud kompo-
nendid:

Mrkus: Punkt 6A001.a.1 ei holma jargmist:

a. akustilised siigavusloodid, mis tostavad vertikaalselt aparatuuri all ja mis ei skaneeri iile +20°
ning mille iilesanded piirduvad vee siigavuse mdotmisega, kauguse modtmisega uppunud voi
maetud objektideni voi kalaparvede leidmisega;

b. akustilised paakpoid:
1. akustilised avariipoid;

2. erilised veealuste lithikeste akustiliste signaalide saatjad (pinger), mis on spetsiaalselt kavan-
datud veealuse asukoha taasleidmiseks voi sinna tagasipoordumiseks.

a. laialehvikulised veesiigavuse modtesiisteemid, mis on kavandatud merepohja topograafiliseks

kaardistamiseks ning millel on kik jargmised omadused:
1. kavandatud modtmiseks vertikaali suhtes iile 20° nurga all;
2. kavandatud enam kui 600 m allpool veepinda olevate siigavuste mddtmiseks ja
3. kavandatud voimaldama mis tahes jirgnevat:
a. paljude kimpude samaaegne kasutamine, millest igaiiks on kitsam kui 1,9°, vdi

b. andmete tdpsus on parem kui 0,3 % vee siigavuse vaartusest kogu mddtelehviku ulatuses,
mis on saadud lehvikut moodustavate iiksikute modtetulemuste keskmistamisel;

. objektide avastamise ja asukoha kindlaksmaidramise siisteemid, millel on mis tahes jirgmine

omadus:
1. saatesagedus alla 10 kHz;

2. sagedusribas 10 kHz kuni 24 kHz (kaasa arvatud) tootavate seadmete helirdhk on e 224 dB
(arvestatud 1 pPa kohta 1 m kaugusel);

3. sagedusribas 24-30 kHz to6tavate seadmete helirdhk iiletab 235 dB (arvestatud 1 pPa kohta
1 m kaugusel);

4. moodustab mis tahes telje suunas kitsamaid kui 1° kimpe ning mille to6sagedus on viiksem
kui 100 kHz;

5. kavandatud tootama iiheselt mdistetava ndidikuga, mille nditepiirkond iiletab 5120 m, voi

6. kavandatud normaalse t66 kiigus taluma stigavamal kui 1 000 m valitsevat rohku ning millel
on muundurid ithega jirgmistest:

a. rohu diinaamilise kompenseerimine voi

b. muundurelemendina kasutatakse muud kui pliitsirkonaattitanaati;

. akustilised projektorid, kaasa arvatud muundurid, mis sisaldavad piesoelektrilisi, magneto-

striktsioon-, elektrostriktsioon-, elektrodiinaamilisi v&i hiidraulilisi elemente, mis toimivad indivi-
duaalselt voi kavandatud kombinatsioonis ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus 1: Akustiliste projektorite, kaasa arvatud muundurite, mis on spetsiaalselt kavandatud muude
seadmete jaoks, kontrolli alla kuulumine mddratakse vastavalt muude seadmete kontrolli alla
kuulumisega.

Mirkus 2: Punkt 6A001.a.1.c ei holma elektroonilisi heliallikaid, mis suunab heli ainult vertikaalses
suunas voi mehaanilisi heliallikaid (nt ohkkahur voi auruléokkahur) voi keemilisi heliallikaid
(nt I6hkeained).
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6A001

a. 1. c. (jatkub)

1. sagedustel alla 10 kHz tootavate seadmete kiiratud hetkeline helivdimsuse tihedus iiletab
0,01 mW/mmz/HZ;

2. sagedustel alla 10kHz tootavate seadmete pidevalt kiiratav helivdimsuse tihedus iiletab
0,001 mW/mm?/Hz vdi

Tehniline mdrkus:

Akustilise voimsuse tihedus saadakse akustilise viljundvoimsuse vddrtuse jagamisel kiirgava pinna pindala
ja toosageduse vidrtuse korrutisega.

3. karakteristiku kiilghdlma summutus on ille 22 dB;

. akustilised siisteemid, seadmed ja nende jaoks ettenihtud komponendid peal- vdi allveesdidukite

asukoha kindlaksmairamiseks ning mille kavandatud tegevusraadius iiletab 1 000 m, asukoha
kindlaksméddramise ruutkeskmine tdpsus on viiksem kui 10 m mdddetuna 1 000 m piirkonnas;

Markus: Punkt 6A00.a.1.d holmab jargmist:

a. seadmed, mis Rasutavad koherentset ' signaalitootlust” kahe voi enama akustilise majaka
vahel ja hiidrofonmoodulit, mis asub kas peal- vdi allveesidukis;

b. seadmed, mis voimaldavad automaatselt korrigeerida heli levimise kiiruse vigu mingi punkti
asukoha arvutamisel.

2. passiivsed (vastuvotvad, olenemata sellest, kas kuuluvad tavalises kasutuses eraldi aktiivsiisteemide
juurde voi mitte) siisteemid, seadmed ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. hiidrofonid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus: Muu seadmestiku jaoks spetsiaalselt kavandatud hiidrofonide kontrolli alla kuulumine mddratakse
muu seadmestiku kontrolli alla kuulumisega.

1. sisaldavad iihtselt pidevaid paindlikke tundlikke elemente;

2. sisaldavad paindlikke diskreetsete tundlike elementide gruppe, mille diameeter vdi pikkus on
alla 20 mm ning elementidevaheline eraldatus on alla 20 mm;

3. omavad mis tahes jirgmisi tundlikke elemente:
a. optilised kiud voi

b. piesoelektrilised poliimeerkiled, v.a poliviniiiilideenfluoriid (PVDF) ja selle kopoliimeerid
{(P(VDE-TrFE) ja P(VDE-TFE)}, voi

c. paindlikud piesoelektrilised komposiidid;

4. hiidrofoni tundlikkus on parem kui —180 dB igal siigavusel ilma kiirenduse kompensatsioo-
nita;

5. kavandatud t60ks siigavamal kui 35 m kiirenduse kompenseerimisega voi
6. kavandatud t66ks siigavamal kui 1 000 m;

Tehnilised mdrkused:

1. Piesoelektrilisest poliimeerkilest tundlikud elemendid koosnevad polariseeritud poliimeerkilest, mis on
tommatud iile tugiraami vi pooli (siidamiku) ja selle kiilge kinnitatud.
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6A001

6A002

a. 2. b. 2. (jatkub)

2. Paindlikest piesoelektrilistest komposiitidest tundlikud elemendid koosnevad piesoelektrilistest keraa-
milistest osakestest voi kiududest, mis on seotud elektrit isoleeriva, akustiliselt labipaistva kummi,
poliimeeri voi epoksii ithendiga, kusjuures nimetatud ithend on tundliku elemendi lahutamatu osa.

3. Hiidrofoni tundlikkus on kahekiimnekordne kiimnendlogaritm vdljundpinge ruutkeskmise vddrtuse
suhtest 1 V vordluspingesse, kusjuures ilma eelvgimendajata hiidrofoni andur on asetatud akustilise
tasalainete valja, milles ruutkeskmine helirdhu vddrtus on 1 pPa. Naiteks =160 dB (vordlusvddrtus
1V 1pPa kohta) tundlikkusega hiidrofon tekitab sellises viljas véljundpinge 108V, kuna
~180 dB tundlikkuse juures tekiks sellises viljas ainult 10~ °V valjundpinge. Niisiis —160 dB
on parem kui —180 dB.

b. jirelveetavad akustiliste hiidrofonide vdresiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. tiksikute hiidrofonigruppide vaheline kaugus on viiksem kui 12,5 m voi kohandatav, et
hiidrofonigruppide vaheline kaugus oleks viiksem kui 12,5 m;

2. kavandatud voi kohandatav to6ks siigavamal kui 35 m;
Tehniline mdrkus:

Kohandatavus punktides 6A001.a.2.b.1 ja 2 tahendab seda, et on olemas tingimused, mis vdimal-
davad muuta juhtmesikku voi iihendusi, et muuta hiidrofonigrupi vahekaugusi vai toosiigavuse piire.
Need tingimused on jargmised: varujuhtmestik iiletab 10 % juhtmete koguarvust, hiidrofonigrupi
vahekauguste reguleerimise blokid vGi sisemised siigavust piiravad seadmed, mis on reguleeritavad voi
mis juhivad enam kui iiht hiidrofonigruppi.

. punktis 6A001.a.2.d nimetatud suunaandurid;
. pikisuunas tugevdatud voresiisteemi sukad;

. valmismonteeritud vdresiisteemi elementide diameeter on viiksem kui 40 mm;

AN 1 A~ W

. selliste hiidrofonigruppide tihendatud (multiplexed) signaalid, mis on kavandatud tooks
siigavamal kui 35 m voi millel on reguleeritav vdi eemaldatav siigavusandurseade, mis
voimaldab tootada siigavamal kui 35 m, voi

7. punktis 6A001.a.2.a nimetatud hiidrofonide omadused;

. andmeto6tlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud jirelveetava akustiliste hiidrofonide

voresiisteemidele, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiirkondade
tootlemis- ja korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis, numbriline filtratsioon
ning kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier pooret voi teisi muundamisvdtteid ja
-meetodeid;

. suunaandurid, millel on kdik jirgmised omadused:

1. tdpsus parem kui 0,5° ja

2. kavandatud tootama siigavamal kui 35 m voi millel on reguleeritav vdi eemaldatav siiga-
vusandurseade, et tootada siigavamal kui 35 meetrit;

. merepdhja voi lahe kaablisiisteemid, mis:

1. sisaldavad punktis 6A001.a.2.a nimetatud hiidrofone voi

2. sisaldavad hiidrofonigrupi tihendatud signaali mooduleid, millel on koik jirgmised
omadused:

a. kavandatud to6tama stigavamal kui 35 m vdi millel on reguleeritav voi eemaldatav
siigavusandurseade, et tootada siigavamal kui 35 meetrit, ja

b. omavahel vahetatavad jirelveetavate akustiliste hiidrofonide voresiisteemi moodulitega;

. andmetddtlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud merepdhja voi lahe kaablisiisteemidele,

mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiirkondade t66tlemis- ja
korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis, numbriline filtratsioon ning kiire-
moodustamine, kasutades kiiret Fourier' pooret vdi teisi spektrimuundamisvotteid ja -meeto-

deid;

b. korrelatsioon-kiiruse hiidrolokatsioonil péhinevad logiseadmed, mis on kavandatud seadmete kandja
horisontaalkiiruse modtmiseks merepdhja suhtes, kui vahemik merepShja ja kandja vahel on iile
500 m.

Optilised andurid
NB! VT KA PUNKTI 6A102.
a. Optilised detektorid:
Mrkus: Punkt 6A002.a ei hdlma germaaniumist ja rénist fotoseadiseid.

NB! Rinist ja muust materjalist mikrobolomeetri mittekosmosekindlad "fokaaltasandilised
massiivid" on méiratletud ainult punktis 6A002.a.3.f.

1. kosmosekindlad tahkisdetektorid:
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a. kosmosekindlad tahkisdetektorid, millel on koik jargmised omadused:

1. tippkoste lainepikkuse véartus jaib lainepikkuste vahemikku ile 10 nm, kuid mitte iile
300 nm, ja

2. koste védrtus on lainepikkuste piirkonnas iile 400 nm vihem kui 0,1 % tippkoste vaartusest;
b. kosmosekindlad tahkisdetektorid, millel on kdik jargmised omadused:

1. tippkoste lainepikkuse viddrtus jaab lainepikkuste vahemikku ile 900 nm, kuid mitte tle
1200 nm, ja

2. koste ajakonstant on 95 ns voi lithem;

c. kosmosekindlad tahkisdetektorid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jdib lainepikkuste vahemikku
ille 1 200 nm, kuid mitte iile 30 000 nm;

2. kujutisevdimendustorud ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

a. kujutisevdimendustorud, millel on kéik jargmised omadused:

1. tippkoste lainepikkuse viddrtus jaab lainepikkuste vahemikku iile 400 nm, kuid mitte dle
1050 nm;

2. mikrokanalplaat elektroonseks kujutise voimendamiseks, mille maskis augu samm (tsentrite-
vaheline kaugus) on 12 pm voi vihem, ja

3. mis tahes jargmistest fotokatoodidest:
a. $-20, S-25 voi multileclisfotokatoodid, mille valgustundlikkus on ile 350 pA/lm;
b. GaAs- vdi GalnAs-fotokatoodid voi
¢. muud III-V tthenditest pooljuhtfotokatoodid;

Mrkus: Punkt 6A002.a.2.a.3.c ei kehti iithendpooljuhtidel pohinevate fotokatoodide suhtes, mille
maksimaalne kiirgustundlikkus on 10 mA/W v6i vihem.

b. spetsiaalselt kavandatud komponendid:
1. mikrokanaliplaadid, mille maskis augu samm (tsentritevaheline kaugus) on 12 um voi vihem;
2. GaAs- vdi GalnAs-fotokatoodid;
3. muud -V ihenditest pooljuhtfotokatoodid;

Markus: Punkt 6A002.4.2.b.3 ei hdlma iihendpooljuhtidel pohinevaid fotokatoode, mille maksimaalne
kiirgustundlikkus on 10 mA/W v6i vahem.

3. mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid:

NB! Rinist ja muust materjalist mikrobolomeetri mittekosmosekindlad "fokaaltasandilised
massiivid" on méiratletud ainult punktis 6A002.a.3.f.

Tehnilised mdrkused:

1. Lineaarseid vdi kahemddtmelisi mitmeelemendilisi  detektormassiive  kdsitatakse "' fokaaltasandiliste
massiividena "' .

2. Punkti 6A002.a.3 tihenduses on ristiskaneerimise_suund mddratletud detektorielementide lineaarse reaga
paralleelse teljena ja skaneerimise suund on mddratletud detektorielementide lineaarse reaga risti asetseva
teljega.

Markus 1: Punkt 6A002.a.3 holmab fotojuhtivaid ja fotogalvaanilisi massiive.
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Markus 2: Punkt 6A002.0.3 ei hdlma jirgmist:

a. mitmeelemendilised (mitte iile 16 elemendi) kaitseiimbrisesse kapseldatud fototakistid, milles
kasutatakse kas pliisulfiidi voi pliiseleniidi;

b. piiroelektrilised detektorid, milles kasutatakse mis tahes jargmisi materjale:
1. trigliitsiinsulfaat ja derivaadid;
2. pliilantaantsirkooniumtitanaat ja derivaadid;
3. liitiumtantalaat;
4. poliwiniilideenfluoriid ja derivaadid voi

5. strontsiumbaariumniobaat ja derivaadid;

. mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, millel on jirgmised omadused:

1. iiksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jddb lainepikkuste vahemikku iile
900 nm, kuid mitte iile 1 050 nm, ja

2. koste ajakonstant on lithem kui 0,5 ns;

. mittekosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, millel on jirgmised omadused:

1. iiksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jaab lainepikkuste vahemikku iile
1 050 nm, kuid mitte @le 1 200 nm, ja

2. koste ajakonstant on lithem kui 95 ns;

. mittekosmosekindlad mittelineaarsed (kahemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid, millel on iiksik-

elemendid, mille tippkoste lainepikkuse véartus jaab lainepikkuste vahemikku iile 1 200 nm, kuid
mitte {ile 30 000 nm;

NB! Rinist ja muust materjalist mikrobolomeetri mittekosmosekindlad "fokaaltasandi-
lised massiivid" on miiratletud ainult punktis 6A002.a.3.f.

. mittekosmosekindlad lineaarsed (ithemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid, millel on jirgmised

omadused:

1. iiksikelemendid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jdab lainepikkuste vahemikku iile
1200 nm, kuid mitte @le 2 500 nm, ja

2. mis tahes jargmistest:

a. detektorielementide skaneerimissuuna moddu suhe detektorielementide ristiskaneerimise
suuna modtu on vdiksem kui 3,8 voi

b. signaalitootlus elemendis (SPRITE);

. mittekosmosekindlad lineaarsed (ithemddtmelised) fokaaltasandilised massiivid, millel on iiksik-

elemendid, mille tippkoste lainepikkuse véirtus jddb lainepikkuste vahemikku iile 2 500 nm,
kuid mitte iile 30 000 nm;

. mittekosmosekindlad mittelineaarsed (kahemdotmelised) infrapuna fokaaltasandilised massiivid

mikrobolomeetri materjalist, mille iiksikelementide poolt registreeritud filtreerimata lainepikkuse
vadrtus jaab lainepikkuste vahemikku iile 8 000 nm, kuid mitte iile 14 000 nm.

Tehnilised mérkused:

Punkti 6A002.a.3.f tihenduses on mikrobolomeeter soojuskiirguse detektor, kus kasuliku signaali tekita-
miseks kasutatakse infrapunakiirguse neeldumisel detektoris tekkivat temperatuuri muudatust.

b. Kaugjdlgimisseadmetele kavandatud monospektraalsed ja multispektraalsed pildiandurid, millel on mis tahes
jargmine omadus:

1. hetkeline vaatevili (IFOV) on viiksem kui 200 prad (mikroradiaani) voi

2. spetsifitseeritud tooks lainepikkuste vahemikus iile 400 nm, kuid mitte iile 30 000 nm ja millel on
koik jargmised omadused;

a. esitab kujutise viljundandmed numbrilisel kujul ja

b. mis tahes jargmiste omadustega:

1. kosmosekindel voi
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C.

2. b. (itkub)

2. kavandatud Shus toimuvaks tooks, kasutades muid kui ranidetektoreid, ning mille hetkeline
vaatevili (IFOV) on viiksem kui 2,5 mrad (milliradiaani).

vahetu vaatega kuvaseadmed, mis to6tavad ndhtavas voi infrapunases spektriosas ja mis sisaldavad mis
tahes jargmist:

1. punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevéimendustorud voi

2. punktis 6A002.a.3 nimetatud fokaaltasandilised massiivid.

Tehniline_mdrkus:

Maiste vahetu vaatega viitab kuvaseadmetele, mis tootavad ndhtavas voi infrapunases spektriosas ja esitavad

vaatlejale ndhtava kujundi, muutmata seda elektrooniliseks signaaliks televiisoriekraani jaoks, véimaldamata
esitatavaid kujutusi elektrooniliselt, fotograafiliselt vdi mdnel muul viisil sdilitada voi salvestada.

Markus: Punkt 6A002.c ei hdlma jargmisi seadmeid, mis sisaldavad muid kui GaAs- v3i GalnAs-fotokatoode:

a. téostus- voi tsiviilkasutuses olevad sissemurdmise alarmsiisteemid, liikluses voi todstuses kasutatavad
litkumise kontrolli- voi loendussiisteemid;

b. meditsiiniseadmed;
c. toostusseadmed, mida kasutatakse materjalide omaduste kontrollimiseks, sorteerimiseks voi analiiiisiks;
d. leegidetektorid togstuslikes ahjudes;

e. laboratoorseks kasutamiseks kavandatud seadmed.

d. Spetsiaalsed optiliste andurite abikomponendid:

1. kosmosekindlad kriiojahutid;

2. mittekosmosekindlad kriiojahutid, mille jahutustemperatuur on madalam kui 218 K (=55 °C):

a. suletud tsiikliga jahuti, mis on spetsifitseeritud tootama keskmise kasutusajaga torkeni (MTTF) voi
keskmise torketusvaltusega (MTBF) iile 2 500 tunni;
b. Joule-Thomsoni isereguleeruvad minijahutid, mille vélisdiameeter on vihem kui 8 mm;

3. optiliselt tundlikud kiud, mis on spetsiaalselt valmistatud kas koostiseliselt voi struktuurselt voi
kohandatud katmise teel olema akustiliselt, termiliselt, inertsiaalselt, elektromagnetiliselt vdi tuuma-
kiirguse suhtes tundlikud.

e. Kosmosekindlad fokaaltasandilised massiivid, milles on rohkem kui 2 048 elementi massiivi kohta ja mille
tippkoste lainepikkuse viirtus jddb vahemikku iile 300 nm, kuid mitte {ile 900 nm.
Kaamerad

NB! VT KA PUNKTI 6A203.

NB! Kaamerate kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud v5i kohandatud veealuseks kasutamiseks, vt

a.

ka punkte 8A002.d ja 8A002.e.
Seadistuskaamerad ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

Mrkus: Punktides 6A003.4.3-6A003.a.5 nimetatud modulaarse ehitusega seadistuskaameraid tuleks hinnata
nende maksimaalse suutlikkuse alusel, kasutades olemasolevaid lisandprogramme vastavalt kaamera-
tootja spetsifikatsioonile.

1. suurekiiruselised kinokaamerad, mis kasutavad mis tahes laiusega filmi vahemikus 8-16 mm ja

milles film filmimise ajal pidevalt liigub ning mis on vdimelised filmima kaadrikiirusega iile 13 150
kaadri sekundis;

Miirkus: Punkt 6A003.a.1 ei holma tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud kinokaameraid.
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2. mehaanilised kiirkaamerad, milles film ei liigu ja mis on vdimelised filmima kiirusega iile
1 000 000 kaadri sekundis 35 mm filmi kaadri tdiskdrguse korral vdi proportsionaalselt suurema
kiirusega viiksema kaadrikdrguse korral voi proportsionaalselt aeglasemalt suuremate kaadrikor-
guste korral;

3. mehaanilised voi elektroonsed (elektronoptilised) vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on iile
10 mm/ps;

4. elektroonilised kaaderkaamerad, mille kiirus on iile 1 000 000 kaadri sekundis;

5. elektroonilised kaamerad, millel on kdik jirgmised omadused:
a. elektroonilise katiku kiirus (strobeerimisvdime) on lithem kui 1 ps iihe tdiskaadri kohta ja
b. lugemisaeg voimaldab kaadrijoondamiskiirust iile 125 tiiskaadri sekundis;

6. lisandprogrammid, millel on k&ik jargmised omadused:

a. mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 6A003.a nimetatud modulaarse ehitusega seadistuskaa-
merate jaoks, ja

b. mis vdimaldavad nendel kaameratel tdita valmistaja kirjeldusele vastavad ja punktis 6A003.a.3,
6A003.a.4 vdi 6A003.a.5 nimetatud omadused.

Jargmised pildistuskaamerad:

Markus: Punkt 6A003.b ei hdlma spetsiaalselt televisioonisaadete jaoks konstrueeritud televisiooni- ja videokaa-
meraid.

1. videokaamerad, mis sisaldavad pooljuhtandureid, mille tippkoste lainepikkuse véartus jiib lainepik-
kuste vahemikku tile 10 nm, kuid mitte iile 30 000 nm, ja millel on kdik jirgmised omadused:

a. mis tahes jirgmise omadusega:
1. monokroomkaamerad (must-valge) rohkem kui 4 x 10° aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta;

2. kolme tahkismassiiviga virvikaamerad rohkem kui 4 x 109 aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta
vOi

3. ithe tahkismassiiviga virvikaamerad rohkem kui 12 x 109 aktiivpiksliga tahkismassiivi kohta ja
b. mis tahes jargmise omadusega:

1. punktiga 6A004.a holmatud optilised peeglid;

2. punktiga 6A004.d hdlmatud optilised juhtseadmed voi

3. vdime salvestada sisemiselt genereeritud andmeid kaamera positsiooni kohta;

Tehniline mdrkus:

1. Kdesoleva punkti tahenduses tuleks digitaalkaameraid hinnata lifkuvate kujutiste salvestamiseks kasutatud
" aktiivpikslite'' maksimaalse arvu alusel.

2. Kdesoleva punkti tahenduses on andmed kaamera positsiooni kohta info, mis on vajalik kaamera vaate-
nurga asetuse mddratlemiseks maa suhtes. Sealhulgas 1) horisontaalne nurk, mis jadb kaamera vaate-
nurga ja maa magnetvilja suuna vahele ja 2) vertikaalne nurk, mis jidb kaamera vaatenurga ja maa
horisondi vahele.

2. skaneerkaamerad ja skaneerkaamerasiisteemid, millel on kéik jargmised omadused:

a. tippkoste lainepikkuse védrtus jidb lainepikkuste vahemikku ile 10 nm, kuid mitte ile
30 000 nmy;
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b. lineaarsed detektormassiivid iile 8 192 elemendiga massiivis ja

c¢. mehaanilise ithesuunalise laotusega;

3. pildistuskaamerad, mis sisaldavad punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevdimendustorusid;

4. pildistuskaamerad, mis sisaldavad fokaaltasandilisi massiive, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. sisaldavad punktidega 6A002a.3.a-~6A002a.3.e holmatud fokaaltasandilisi massiive voi

b. sisaldavad punktiga 6A002a.3.f holmatud fokaaltasandilisi massiive.

Mrkus 1: Punktis 6A003.b.4 kirjeldatud pildistuskaamerad sisaldavad lisaks valjundkiibile piisava signaali
tootlemise elektroonikaga varustatud " fokaaltasandilisi massiive'", mis voimaldavad sisseliilita-
misel vahemalt analoog- voi digitaalvaljundsignaali.

Mrkus 2: Punkt 6A003.b.4.a ei hdlma pildistuskaameraid, mis sisaldavad lineaarseid kaheteistkiimne voi
vahema elemendiga " fokaaltasandilisi massiive”' ja mis ei kasuta elemendisisest ajalist viivitust
ja integreerimist ning mis on kavandatud jirgmiseks:

a.

d.

e.

toostus- voi tsiviilkasutuses olevad sissemurdmise alarmsiisteemid, liikluses voi todstuses Rasu-
tatavad litkumise kontrolli- voi loendussiisteemid;

. toostusseadmed, mida kasutatakse soojuse voolamise kontrollimiseks vdi seireks hoonetes,

seadmetes voi tootmisprotsessides;

toostusseadmed, mida kasutatakse materjalide omaduste kontrollimiseks, sorteerimiseks voi
analiiiisiks;

laboratoorseks kasutamiseks kavandatud seadmed voi

meditsiiniseadmed.

Markus 3: Punkt 6A003.b.4.b ei holma pildistuskaameraid, millel on mis tahes jargmine omadus:

a. maksimaalne kaadrisagedus kuni 9Hz;

b. koigi jargmiste omadustega:

1.

minimaalne horisontaalne vi vertikaalne hetkeline vaatevdli (IFOV) vihemalt 10 mrad/piksel
(milliradiaani/piksli kohta);

. sisaldab fikseeritud fookuskaugusega objektiivi, mis ei ole eemaldatav;
. ¢i sisalda vahetu vaatega ndidikut, ja

. mis tahes jargmiste omadustega:

a. ilma aparatuurita, mis véimaldaks kindlaksmdadratud vaatevdljast saada vaadeldavat kuju-
tist;

b. kaamera on kavandatud mingi kindla rakenduse tarvis ning selliselt, et kasutaja seda ei
muuda, voi

c. kaamera on spetsiaalselt ette nihtud paigaldamiseks tsiviilisikute iile kolme tonnistele
(tdismass) maismaasdidukitele ja sel on jargmised omadused:

1. tédtab ainult juhul, kui see on paigaldatud iihele alljdrgnevatest:
a. tsiviilisikute maismaasdiduk, mille jaoks see on ette ndhtud, voi
b. spetsiaalselt selleks ette nahtud autoriseeritud ekspluatatsiooni katseseade, ja

2. sisaldab aktiivmehhanismi, mis ei voimalda kaameral téotada, kui see eemaldatakse
soidukilt, mille jaoks kaamera on ette nahtud.

Tehnilised mérkused:

1.

Punkti 6A003.b.4 midrkuses 3.b nimetatud hetkeline vaatevili (IFOV) on horisontaalse
IFOV-i voi vertikaalse IFOV-i viikseim vddrtus.

Horisontaalne IFOV = horisontaalne hetkeline vaatevali (FOV)/horisontaalsete detektor-
elementide arv.

Vertikaalne IFOV = vertikaalne hetkeline vaatevili (FOV)/vertikaalsete detektorelementide arv

. Punkti 6A003.b.4 mdrkuses 3.b nimetatud mdiste vahetu vaatega viitab pildistuskaamerale,

mis tootab infrapunases spektriosas ja esitab vaatlejale nihtava kujundi lihedalt vaadataval ja
mis tahes valguskaitsemehhanismi sisaldaval mikroekraanil.
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Optika

a. Jargmised optilised peeglid (reflektorid):

1. deformeeritavad peeglid pideva vdi mitmeelemendilise pinnakihiga ja nende jaoks ettenihtud kompo-
nendid, mis voimaldavad peegli pinnakihi osade diinaamilist timberpositsioneerimist kiirusega iile
100 Hz;

2. kergekaalulised monoliitsed peeglid keskmise ekvivalenttihedusega alla 30 kg/m? ja tdismassiga iile
10 kg;

3. komposiit- vdi vahtstruktuurid kergpeeglid, mille keskmine ekvivalenttihedus on viiksem kui 30 kg/m?
ja tdismass iile 2 kg;

4. kiirejuhtimispeeglid iile 100 mm diameetriga voi pohitelje pikkusega, pinnatasasusega 1/2 voi parem
(kusjuures 1= 633 nm), mille reguleerimisriba laius iiletab 100 Hz.

b. Tsinkseleniidist (ZnSe) voi tsinksulfiidist (ZnS) valmistatud optilised komponendid ldbilaskvusega laine-
pikkuste vahemikus iile 3 000 nm, kuid mitte iile 25 000 nm, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. maht ile 100 cm? voi

2. diameeter voi peatelje pikkus iile 80 mm ja paksus (stigavus) iile 20 mm.

c. Jargmised kosmosekindlad optiliste siisteemide komponendid:

1. mida on kergendatud vihem kui 20 %ni ekvivalenttiheduse vairtusest, vorreldes sama paksuse ja
apertuuriga tahkistoorikuga;

2. tootlemata pdhimikud, t66deldud pShimikud, millel on pinnakate (ithe- ja mitmekihiliste metalsete,
dielektriliste, juhtivate, pooljuhtivate vdi isoleerivate katetega) voi kaitsekiled;

3. peeglite segmendid voi koostad, mis on kavandatud optilise siisteemi montaaziks kosmoses, mille
koguv apertuur on vodrdviirne voi suurem kui ithemeetrise 1dbimddduga iiksikul optilisel siisteemil;

4. valmistatud komposiitmaterjalidest, mille lineaarne soojuspaisumistegur mis tahes telje suunas ei ole
iile 5x10°6.

d. Jargmised optilised juhtseadmed:
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1. spetsiaalselt kavandatud punktis 6A004.c.1 vdi 6A004.c.3 nimetatud kosmosekindlate komponentide
pinnakuju voi orientatsiooni siilitamiseks;

2. juhtimise, jdlgimise, stabiliseerimise vi resonaatori héilestamise ribalaiused on 100 Hz v6i rohkem
ja tdpsus 10 prad (mikroradiaani) voi vihem;

3. kardaanriputid, millel on koik jirgmised omadused:
a. maksimaalne poordenurk iile 5%
b. ribalaius 100 Hz voi rohkem;
c. nurga fikseerimise viga 200 prad (mikroradiaani) voi vdhem ja
d. mis tahes jargmise omadusega:

1. diameetri voi peatelje pikkus on ile 0,15 m, kuid vihem kui 1 m, ja vdimaldab nurkkiirendust
2 rad/s?, voi

2. diameetri vdi peatelje pikkus on iile 1 m ja vdimaldab nurkkiirendust 0,5 rad/s?;

4. seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud hédidlestuse hoidmiseks faseeritud maatriksile voi segment-
peeglite siisteemidele, mis koosnevad peeglitest, mille segmendi diameeter voi peatelje pikkus on
1 m voi rohkem.

. Mittesfddrilised optilised elemendid, millel on kdik jirgmised omadused:

1. optilise ava suurim mddde on iile 400 mm;

2. pinna ebatasasus on viiksem kui 1 nm (ruutkeskmine) valimi pikkusel, mis on vdrdne vdi suurem
kui 1 mm ja

3. lineaarse soojuspaisumise absoluutsuuruse tegur on viiksem kui 3x10°/K, 25 °C juures.

Tehnilised mérkused

1. Mittesfddriline optiline element on mis tahes optilises siisteemis kasutatav element, mille kujutispind véi pinnad
on projekteeritud erinema ideaalse sfadri kujust.

2. Valmistajatelt ei nouta punktis 6A004..2 nimetatud pinna ebatasasuse maotmist, kui optiline element ei ole
kavandatud vdi valmistatud kavatsusega kontrollparameetrile vastata voi seda iiletada.

Mrkus: Punkt 600A4.e ei holma mittesfadrilisi optilisi elemente, millel on mis tahes jargmine omadus:

a. suurim optilise ava mdode on viiksem kui 1 m ja fookuskauguse suhe ava suurusesse on vordne voi
suurem kui 4,5:1;

b. suurim optilise ava moode on vordne voi suurem kui 1 m ja fookuskauguse suhe ava suurusesse on
vordne voi suurem kui 7:1;

c. kavandatud Fresnel-, flyeye-, voot-, prisma- voi difrakteeriv-tiiiipi optilise elemendina;

d. valmistatud boorsilikaatklaasist, mille lineaarse soojuspaisumise tegur on suurem kui 2,5x10°/K
25 °Cyoi

e. on rontgenoptiline element, millel on sisepeegli omadused (nt toru-tiiiipi peeglid).

NB! Mittesfddriliste optiliste elementide kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud litograafiaseadmetele, vaata punkti
3B001.
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6A005 Laserid, muud kui punktis 0B001.g.5 vdi 0B001.h.6 nimetatud, komponendid ning optilised seadmed.
NB! VT KA PUNKTI 6A205.
Markus 1: Impulsslaserite hulka kuuluvad ka need laserid, mis tootavad impulsistatuna pidevlaine (CW) moodis.

Markus 2: Impulssergastusega " laserite”" hulka kuuluvad ka need laserid, mis téotavad pidevergastusmoodis, kui
neile on rakendatud impulssergastus.

Markus 3: Raman-""laserite"" kontrolli alla kuulumine mddratakse pumpava "laseri" parameetrite alusel. Pumpa-
vaks " laseriks"" vdib olla mis tahes allpool kirjeldatud "laser".

a. Gaaslaserid:
1. eksimeerlaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. laserkiirguse lainepikkus ei ole iile 150 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta voi
2. keskmise viljundvdimsusega ile 1 W;

b. viljundkiirguse lainepikkus tile 150 nm, kuid mitte ile 190 nm, ja millel on mis tahes jirgmine
omadus:

1. véljundenergia ile 1,5 J impulsi kohta voi
2. keskmise viljundvoimsusega iile 120 W;

c. viljundkiirguse lainepikkus tile 190 nm, kuid mitte iile 360 nm, ja millel on mis tahes jairgmine
omadus:

1. véljundenergia ile 10 ] impulsi kohta voi
2. keskmise valjundvdimsusega ile 500 W vdi
d. laseri viljundkiirguse lainepikkus on iile 360 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. viljundenergia iile 1,5 ] impulsi kohta vdi
2. keskmise valjundvdimsusega ile 30 W;
NB! Eksimeerlaserite kohta, mis on spetsiaalselt kavandatud litograafiaseadmete jaoks, vt punkti 3B0O1.
2. metalliaurudel to6tavad laserid:
a. vask(Cu)laserid, mille keskmine vdi pidevlaine (CW) viljundvdimsus on ile 20 W;
b. kuld(Au)laserid, mille keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus on ile 5 W;
¢. naatrium(Na)laserid, mille viljundvdimsus on ile 5 W;
d. baarium(Ba)laserid, mille keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus on ile 2 W;
3. siisinikoksiid(CO)laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. viljundenergia iile 2 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus ile 5 kW voi
b. keskmise véimsuse voi pidevlaine (CW) viljundvdimsusega iile 5 kW;
4. siisinikdioksiid(CO,)laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 15 kW;
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6A005 a. 4. (jatkub)
b. laserkiirguse impulsi kestusega iile 10 ps ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. keskmise viljundvéimsusega iile 10 kW voi
2. impulsi tippvéimsus ile 100 kW voi
c. laserkiirguse impulsi kestusega 10 ps vdi rohkem, ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. viljundenergia iile 5] impulsi kohta vdi
2. keskmise viljundvéimsusega iile 2,5 kW;
5. kemolaserid:
a. vesinikfluoriid (HF)laserid;
b. deuteeriumfluoriid(DF)laserid;
c. siirdelaserid:
1. hapnikjood(O,])laserid;
2. deuteeriumfluoriidsiisinikdioksiid(DF-CO,)laserid;
6. kriiptoonioon- vdi argoonioonlaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. véljundenergia iile 1,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus iile 50 W v&i
b. keskmine v&i pidevlaine (CW) viljundvéimsus ile 50 W;
7. muud gaaslaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
Mrkus: Punkt 6 A001 ei holma ldmmastiklasereid.
a. laserkiirguse lainepikkus ei ole iile 150 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. vdljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus ile 1 W voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvéimsus iile 1 W;

b. viljundkiirguse lainepikkus iile 150 nm, kuid mitte iile 800 nm, ja millel on mis tahes jirgmine
omadus:

1. viljundenergia ile 1,5 J impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus ile 30 W voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus ile 30 W;

c. viljundkiirguse lainepikkus iile 800 nm, kuid mitte iile 1 400 nm, ja millel on mis tahes jirgmine
omadus:

1. viljundenergia ile 0,25 J impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus ile 10 W voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus ile 10 W voi
d. laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja keskmine voi pidevlaine (CW) iile 1 W.
b. Pooljuhtlaserid:

1. iksikud ristimoodiga, ithemoodilised pooljuhtlaserid, millel on mis tahes jirgmised omadused:
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b. 1. (jatkub)

a. laseri vialjundkiirguse lainepikkus 1 510 nm voi alla selle ning keskmine voi pidevlaine (CW)
viljundvoimsus ile 1,5 W voi

b. laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 1 510 nm ja keskmine vdi pidevlaine (CW) viljundvdimsus
ile 500 mW;

2. iiksikud ristimoodiga, mitmikmoodilised pooljuhtlaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. laseri viljundkiirguse lainepikkus alla 1 400 nm ja keskmine vdi pidevlaine (CW) viljundvoimsus
ile 10 W;

b. laseri viljundkiirguse lainepikkus 1400 nm voi iile selle ja alla 1900 nm ja keskmine voi
pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 2,5 W voi

c. laseri viljundkiirguse lainepikkus 1 900 nm v®i iile selle ja keskmine voi pidevlaine (CW) valjund-
voimsus iile 1 W;

3. iiksikute pooljuhtlaserite massiivid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. laseri viljundkiirguse lainepikkus alla 1 400 nm ja keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvéimsus
ile 80 W;

b. laseri viljundkiirguse lainepikkus 1400 nm vdi ile selle ja alla 1900 nm ja keskmine voi
pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 25 W v&i

c. laseri valjundkiirguse lainepikkus 1 900 nm v®i iile selle ja keskmine vdi pidevlaine (CW) valjund-
voimsus ile 10 W;

4. pooljuhtlaserite liitmassiivid, mis sisaldavad vihemalt iiht punktiga 6A005.b.3 holmatud massiivi.

Tehnilised mdrkused:

1. Pooljuhtlasereid nimetatakse sageli laserdioodideks.

2. Massiiv koosneb mitmest pooljuhtlaserist, mis on toodetud iihe kiibina, nii et nende kiiratavate valguskiirte
keskpunktid on paralleelsed.

3. Liitmassiiv valmistatakse massiivide liitmise voi muud moodi ithendamise teel, nii et nende kiiratavate valgus-
kiirte keskpunktid on paralleelsed.

Markus 1: Punkt 6A005.b holmab ka pooljuhtlasereid, millel on optilised valjundliitmikud (nt kiudoptilised
" patsid " ).

Markus 2: Nende pooljuhtlaserite kontrolli alla kuulumine, mis on spetsiaalselt kavandatud muude seadmete
jaoks, mddratakse muude seadmete kontrolli alla kuulumisega.

. Tahkislaserid:

1. timmitavad laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

Markus: Punkt 6A005.c.1 hdlmab titaan-safiir(Ti: Al,05)-, tuulium-YAG(Tm: YAG)-, tuulium-YSGG(Tm:
YSGG), aleksandriit(Cr: BeAl,0y4)- ja vérvustsenterlasereid.

a. laseri viljundkiirguse lainepikkus on lithem kui 600 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W v&i
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 1 W;

b. laseri viljundkiirguse lainepikkus on iile 600 nm, kuid mitte iile 1 400 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

1. véljundenergia tle 1 ] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 20 W voi

2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 20 W vdi



L 74[164 Euroopa Liidu Teataja 13.3.2006
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c. laseri viljundkiirguse lainepikkus on iile 1400 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvoimsus ile 1 W voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus ile 1 W;

2. mittetimmitavad laserid:

Markus: Punkt 6 A005.c.2 holmab ka aatomsiirdetahkislasereid.

a. neodiitimklaaslaserid:
1. hiidvalkelaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. viljundenergia tile 20 J, kuid mitte iile 50 J impulsi kohta, ja keskmine viljundvdimsus iile
10 W, voi

b. viljundenergia ile 50 ] impulsi kohta;
2. mittehiidvalkelaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. viljundenergia iile 50 J, kuid mitte iile 100 J impulsi kohta, ja keskmine véljundvaimsus iile
20 W, voi

b. viljundenergia iile 100 ] impulsi kohta;

b. neodiiiimlisandiga laserid (v.a neodiiiimklaaslaserid), mille valjundkiirguse lainepikkus on {ile
1 000 nm, kuid mitte iile 1 100 nm:

NB! Neodiiiimlisandiga " laserite” (v.a neodiiiimklaaslaserid) kohta, mille valjundkiirguse lainepikkus ei
ole iile 1 000 nm vdi on iile 1 100 nm, vaata punkti 6A005.c.2.c.

1. impulssergastusega siinkroniseeritud moodiga hiidvilkelaserid, mille laserkiirguse impulsi kestus
on alla 1 ns ja millel on mis tahes jargmine omadus:

a. tippvdimsus iille 5 GW;
b. keskmise viljundvdimsusega iile 10 W vdi
c. impulsienergiaga iile 0,1 J;

2. impulssergastusega hiidvilkelaserid laserkiirguse impulsi kestusega 1 ns véi iile selle, millel on mis
tahes jargmine omadus:

a. ristimoodiga, iihemoodiline viljundkiirgus:
1. tippvdimsusega ile 100 MW;
2. keskmise viljundvoimsusega tile 20 W voi
3. impulsienergiaga iile 2 J voi

b. ristimoodiga, mitmikmoodiline valjundkiirgus:
1. tippvdimsusega iile 400 MW;
2. keskmise viljundvdimsusega iile 2 kW voi
3. impulsienergiaga ile 2 J;

3. impulssergastusega mittehiidvilkelaserid, millel on:
a. ristimoodiga, iihemoodiline viljundkiirgus:

1. tippvoimsusega iile 500 kW voi
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6A005 c. 2. b. 3. a. (jitkub)
2. keskmise viljundvdimsusega iile 150 W vdi
b. ristimoodiga, mitmikmoodiline valjundkiirgus:
1. tippvoimsusega iile 1 MW vdi
2. keskmise vdimsusega ile 2 kW;
4. pidevergastamisega laserid, millel on:
a. ristimoodiga, ithemoodiline valjundkiirgus:
1. tippvdimsusega iile 500 kW voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 150 W v6i
b. ristimoodiga, mitmikmoodiline viljundkiirgus:
1. tippvoimsusega ile 1 MW voi
2. keskmise vdimsuse vdi pidevlaine (CW) viljundvdimsusega iile 2 kW;
c. muud mittetimmitavad laserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. laseri viljundkiirguse lainepikkus on alla 150 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. vdljundenergia tile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus ille 1 W voi
b. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus ile 1 W;

2. laseri valjundkiirguse lainepikkus 150 nm vdi iile selle, kuid mitte iile 800 nm vdi iile selle, ja
millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. vidljundenergia iile 1,5] impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus ile 30 W voi
b. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus ile 30 W;
3. laseri viljundkiirguse lainepikkus ile 800 nm, kuid mitte iile 1 400 nm:
a. hiidvalkelaserid:
1. viljundenergia ile 0,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvgimsus ile 50 W voi
2. keskmine viljundvéimsus iile:
a. 10 W ristimoodiga, ithemoodilistel laseritel;
b. 30 W ristimoodiga, mitmikmoodilistel laseritel;
b. mittehiidvalkelaserid:
1. viljundenergia iile 2 J impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus tle 50 W voi
2. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 50 W voi
4. laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. vidljundenergia tile 100 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W vdi
b. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvoimsus iile 1 W.

d. Virvlaserid ja muud vedeliklaserid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
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6A005 d. (jitkub)
1. laseri viljundkiirguse lainepikkus on alla 150 nm:
a. viljundenergia iile 50 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus iile 1 W voi
b. keskmine v&i pidevlaine (CW) valjundvdimsus ile 1 W;

2. laseri valjundkiirguse lainepikkus 150 nm v&i iile selle, kuid mitte iile 800 nm, ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. véljundenergia iile 1,5 ] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus tile 20 W;
b. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus ile 20 W voi

c. pulseeriv ithe pikimoodiline ostsillaator keskmise viljundvoimsusega tle 1 W ja impulsside
kordussagedusega tile 1 kHz, kui impulsi kestus on alla 100 ns;

3. laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 800 nm, kuid mitte ile 1400 nm, ja millel on mis tahes
jirgmine omadus:

a. viljundenergia iile 0,5] impulsi kohta ja impulsi tippvdimsus ile 10 W voi
b. keskmine v&i pidevlaine (CW) valjundvdimsus ile 10 W vdi
4. laseri viljundkiirguse lainepikkus iile 1 400 nm ja millel on mis tahes jirgmine omadus:
a. viljundenergia iile 100 mJ impulsi kohta ja impulsi tippvéimsus iile 1 W vdi
b. keskmine voi pidevlaine (CW) viljundvdimsus iile 1 W.
e. Jargmised komponendid:
1. aktiivjahutusega voi soojusjuhtiva toru abil jahutatavad peeglid;

Tehniline mdrkus:
Aktiiviahutus on jahutustehnika optiliste detailide jahutamiseks, milleks kasutatakse detaili optilise pinna all

voolavat vedelikku (tavaliselt vihem kui 1 mm kaugusel optilisest pinnast), et kdrvaldada optilise detaili pinnal
tekkiv soojus.

2. optilised peeglid voi tdielikult voi osaliselt valgust labilaskvad optilised voi elektro-optilised kompo-
nendid, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks kontrolli alla kuuluvates laserites.

f. Jargmised optilised seadmed:

NB! Uhise avaga optiliste elementide kohta, mida on voimalik kasutada ' hiidvélkelaseris” (" SHPL"'), vaata
sojaliste kaupade nimekirja.

1. diinaamilist lainefronti (faasi) modtvad seadmed, mis vdimaldavad kiire lainefrondil eristada vihe-
malt 50 positsiooni ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. kaadri sagedus on 100 Hz iile selle ja faasi viljaeraldamise voime vahemalt 5 % kiire lainepikku-
sest vOi

b. kaadri sagedus on 1000 Hz vdi iile selle ja faasi viljaeraldamise voime vihemalt 20 % kiire
lainepikkusest;

2. laserdiagnostika seadmed, mis vdimaldavad mddta hiidvilkelaseri (SHPL) siisteemi kiire nurgajuhti-
mise vigu, mis on 10 prad voi vihem;
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3. optilised seadmed ning komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud faseeritud hiidvilkelaseri
(SHPL) siisteemide rithmale selle kiirte kombinatsiooni koherentsuse saavutamiseks tdpsusega 1/10
kavandatud lainepikkusest v6i 0,1 pm, olenevalt sellest, kumb on viiksem;

4. projektsiooniteleskoobid, mis on spetsiaalselt projekteeritud kasutamiseks koos hiidvilkelaserite
(SHPL) siisteemidega.

Magnetomeetrid, magnetvilja gradiomeetrid, sisemised magnetvilja gradiomeetrid, veealused elektrivilja andurid ja
kompensatsioonisiisteemid ning nende jaoks ettendhtud komponendid.

Mirkus: Punkt 6A006 ei hélma vahendeid, mis on ette nihtud kalastusrakendustes kasutamiseks voi meditsiini-
diagnostikas biomagnetiliste maotmiste tegermiseks.

a. Magnetomeetrid ja alamsiisteemid, mis:

1. kasutavad dlijuhtivat (iilijuht-kvantinterferentsseadmete SQUID) tehnoloogiat ja millel on mis tahes
jargmine omadus:

a. SQUID siisteemid paikseks tooks ilma spetsiaalselt kavandatud likkumisest tulenevat miira vihen-
davate alamsiisteemideta miiratasemega (tundlikkusega), mis on madalam (parem) ruutkeskmiselt
kui 50 fT Hz ruutjuure kohta sagedusel 1 Hz;

b. SQUID siisteemid, mille liikuva magnetomeetri miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruut-
keskmiselt kui 20 pT HZ ruutjuure kohta sagedusel 1Hz ja mis on spetsiaalselt kavandatud
vihendama liikumisest tulenevat miira;

2. kasutavad optilise pumpamise vdi tuumapretsessiooni (prooton/Overhauser) tehnoloogiat, mille
miratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 20 pT Hz ruutjuure kohta;

3. kasutavad Shupiluga tehnoloogiat, mille miiratase (tundlikkus) on ruutkeskmiselt 10 pT HZ ruut-
juure kohta vdi madalam (parem) sagedusel 1 Hz;

4. induktiivsuspoolmagnetomeetrid, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt
kui:

a. 0,05 nT Hz ruutjuure kohta sagedustel alla 1 Hz;
b. 1 x 107 nT Hz ruutjuure kohta sagedustel 1-10 Hz v&i
c. 1 x 107 nT Hz ruutjuure kohta sagedustel iile 10 Hz;

5. kiudoptilised magnetomeetrid, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui
1 nT Hz ruutjuure kohta.

b. Veealused elektrivilja andurid, mille miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) kui 8 nV/m VHz,
mdddetuna sagedusel 1 Hz.

c. Jargmised gradiomeetrid:
1. magnetvilja gradiomeetrid, mis sisaldavad punktis 6A006.a nimetatud kombineeritud magnetomeetreid;

2. kiudoptilised sisemised magnetvilja gradiomeetrid, mille magnetilise gradientvilja miiratase (tundlikkus)
on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 0,3 nT/m Hz ruutjuure kohta;

3. sisemised magnetvalja gradiomeetrid, mis kasutavad muud tehnoloogiat kui kiudoptilist, mille magnetilise
gradientvilja miiratase (tundlikkus) on madalam (parem) ruutkeskmiselt kui 0,015 nT/m Hz ruutjuure
kohta.

d. Kompensatsioonisiisteemid magnetilistele voi veealustele elektrivilja anduritele, mille suutlikkus on
vordne voi suurem kui punktides 6A006a.a, 6A006.b. voi 6.A006.c. nimetatud kontrollparameetrid.
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Gravimeetrid ja gravitatsiooni gradiomeetrid.
NB! VT KA PUNKTI 6A107.

a. Maapinnal kasutamiseks kavandatud voi kohandatud gravimeetrid (raskusjou modtjad), mille staatiline
tipsus on viiksem (parem) kui 10 pgal.

Markus: Punkt 6A007.a ei hdlma kvartselemendiga (Worden-tiiiipi) maapinnagravimeetreid.
b. Gravimeetrid, mis on kavandatud litkuvatel alustel kasutamiseks ja millel on koik jargmised omadused:
1. staatiline tdpsus on viiksem (parem) kui 0,7 mgal ja

2. kasutamistdpsus on viiksem (parem) kui 0,7 mgal ja modtendidu stabiliseerumisaeg on lithem kui
2 minutit koigi kaasnevate korrigeerivate kompensatsioonide ja liikumismdjude kombinatsioonidena.

¢. Gravitatsiooni gradiomeetrid.

Radarisiisteemid, -seadmed ja -sdlmed ning nende jaoks ettenihtud komponendid, millel on jirgmine
omadus:

NB! VT KA PUNKTI 6A108.

Mrkus: Punkt 6A008 ei hélma jargmist:

a. sekundaarseireradarid (SSR);
b. autoradarid, mis on ette nihtud kokkupdrgete drahoidmiseks;

c. kuvarid voi monitorid, mida kasutatakse lennujuhtimises ja millel on kuni 12 lahutatavat elementi
1 mm kohta;

d. meteoroloogilised (ilmastiku) radarsiisteemid.
a. mis tootavad sagedusvahemikus 40-230 GHz ning mille keskmise véljundvdimsus on iile 100 mW;
b. reguleeritava sagedusribaga, mille reguleerimisulatus on iile £6,25 % toosageduse keskmisest vadrtusest;

Tehniline mdrkus:

Toosageduse keskmine vddrtus on vordne kirjeldatud kdrgema ja madalama téosageduse poolsummaga.

c. voimelised tootama itheaegselt rohkem kui kahel kandesagedusel;

d. voimelised toGtama siinteesapertuuriga radari (SAR), inverteeritud siinteesapertuuriga radari (ISAR) voi
Shusoiduki pardal oleva kiilgvaateradari (SLAR) reZiimil;

e. sisaldavad elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antenne;
f. vodimaldavad méirata ennast mitteidentifitseerivate (non-cooperative) sihtmarkide korguse;

Mrkus: Punkt 6A008.f ei holma tippislihenemiseradari (PAR) seadmestikku, mis vastab Rahvusvahelise
Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) standarditele.

g. spetsiaalselt kavandatud Ghusoidukitel (Ghupallidele voi plaaneritele kinnitatuna) kasutamiseks ning
omab Doppleri signaalitiitlusvoimalust liikkuvate sihtmérkide avastamiseks;

h. mis to6tlevad radarisignaale, kasutades jargmist:
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6A008

h.

(jatkub)

1. radari hajaspektri tehnika voi

2. radari sagedusliikuvuse tehnika;

mis tagavad maapinnal tootades iile 185 km maksimaalse ndgemisulatuse;

Mairkus: Punkt 6A008.i ei holma jargmist:

a. kalastuspiirkondade seireradarid;

b. maapealsed radariseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud lennuliikluse trajektooride juhtimiseks,
tingimusel et oleksid tdidetud jirgmised tingimused:

1. selle maksimaalne " nagemisulatus’ on 500 km voi vihem;

2. see on konfigureeritud nii, et radari sihtmdrgi andmed liiguksid vaid ihes suunas: radari
asukohast iihele voi enamale tsiviillennujuhtimiskeskusele;

3. selles ei ole tingimusi radarilaotuse kiiruse kaugjuhtimiseks trajektoori lennujuhtimiskeskusest ja
4. see on statsionaarselt paigaldatud;
c. meteoroloogiliste ohupallide jalgimisradarid.
laserradarid voi laserlokaatorseadmed (LIDAR), millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. kosmosekindel voi

2. rakendavad koherentse heterodiitin- voi homodiiiindetekteerimise tehnikat ja mille nurklahutus on
viiksem (parem) kui 20 prad (mikroradiaani);

Mirkus: Punkt 6A008. ei holma LIDAR-seadmeid, mis on spetsiaalselt kavandatud kaardistamiseks voi
meteoroloogiliste vaatluste jaoks.

varustatud signaalide tiitlemise alamsiisteemidega, milles kasutatakse impulsi kokkusurumise tehnikat ja
millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. impulsi kokkusurumise suhe on iile 150 voi
2. impulsi viltus on lithem kui 200 ns voi
varustatud andmetootlemise alamsiisteemidega, millel on mis tahes jargmine omadus:

1. automaatne sihtmargi jargimine, mille viljund niitab iga antennipoorde jooksul sihtmirgi enam
tdendolist asukohta antennikiire jargmise poorde ajal;

Mrkus: Punkt 6A008.1.1 ei holma kokkupdrkeohu hoiatusvdimalust lennujuhtimissiisteernides vai mere voi
sadama radaril.

2. arvutavad sihtmirgi hetkelise kiiruse primaarradari poolt, mille laotuskiirus on mitteperioodiline
(muutuv);

3. tootlevad andmeid automaatseks kujutuvastuseks (piirjoonte eraldamine) ja vordlevad neid andme-
baasi kantud sihtmirgi omadustega (lainekujud voi kujundlikkus), et identifitseerida voi klassifitsee-
rida sihtmirke, voi

4. kahe voi enama geograafiliselt hajutatud ja omavahel ithendatud radaranduri poolt saadud sihtmirgi
andmete superpositsioon ja korrelatsioon sihtmirkide selgitamiseks ja eristamiseks.

Markus: Punkt 6A008.1.4 ei holma siisteeme, seadmeid ega elektroonikasélmi, mida kasutatakse mereliikluse
kontrolli eesmdrkidel.
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6A102

6A107

6A108

6A202

6A203

Kiirguskindlad detektorid, muud kui punktis 6A002 nimetatud, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud kaitseks tuumaplahvatusega kaasnevate nahtuste eest (nt elektromagnetiline impulss (EMP),
rontgenikiirgus, kombineeritud 166klaine ja soojuslikud efektid) ning on kasutatavad rakettmiirskudel, kavan-
datud v&i arvestatud taluma kiirgustaseme véirtusi, mis tekitavad suurusele 5 x 10° rad (rdni) vastava véi
seda tiletava maksimaalse kiirgusdoosi.

Tehniline mdrkus:

Punktis 6A102 nimetatud detektor on mddratletud kui mehaaniline, elektri-, optika- vdi keemiaseade, mis auto-
maatselt identifitseerib ja salvestab voi registreerib selliseid madjureid nagu keskkonna temperatuuri voi rohu muutus,
elektrilised voi elektromagnetilised signaalid v3i radioaktiivsete ainete kiirgus. See holmab seadeldisi, mis tajuvad
ithekordse toimingu voi torke alusel.

Gravitatsiooni mddtjad (gravimeetrid) ning komponendid gravitatsiooni modtjatele ja gravitatsiooni gradio-
meetritele:

a. gravimeetrid, muud kui punktis 6A007.b nimetatud, mis on kavandatud v6i kohandatud kasutamiseks
dhusdidukites vi merel ning millel on staatiline v&i toiminguline tipsus 7 x 106 m/s? (0,7 milligal)

vdi vihem (parem) ning mddtendidu stabiliseerumisaeg on 2 minutit voi vihem;

b. punktides 6A007.b vdi 6A107.a nimetatud gravimeetrite ja punktis 6A007.c nimetatud gravitatsiooni
gradiomeetrite jaoks ettenahtud komponendid.

Radarististeemid ja jalgimissiisteemid, muud kui punktis 6A008 nimetatud:

a. radari- ja laserradarisiisteemid, mis on kavandatud vo6i kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nime-
tatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides;

Markus: Punkt 6A108.a hdlmab jirgmist:

a. maapinna kuju kaardistamise seadmed;
b. kujutavad andurseadmed;
c. siindmuspaiga kaardistamise ja korrelatsiooni (nii digitaalsed kui ka analoog-) seadmed;
d. navigatsiooni Doppler-radarseadmed.
b. tippisjilgimissiisteemid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

1. jalgimissiisteemid, mis kasutavad kooditranslaatorit koos maapinnal vdi 6husdidukil olevate vordlus-
andmetega vdi navigatsioonisatelliitide siisteemidega reaalajalise asukoha ja lennukiiruse maidrami-
seks;

2. kaugusmodteradarid, sealhulgas nendega seotud optilised/infrapuna jalgimisseadmed koos kdigi jirg-
miste voimalustega:

a. nurklahutus on parem kui 3 milliradiaani (0,5 milli);

b. toopiirkond on 30 km v6i suurem ning kauguse lahutusvdime on ruutkeskmiselt parem kui
10 m;

c. kiiruse lahutusvéime on parem kui 3 m/s.

Tehniline mdrkus:

Punktis 6A108.b tihendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata ShusGidukisiisteeme, mille
lennuulatus iiletab 300 km.

Fotokordistitorud, millel on mélemad jirgmised omadused:

a. fotokatoodi pindala on suurem kui 20 cm? ja

b. anoodimpulsi téusuaeg on lithem kui 1 ns.

Kaamerad ja komponendid, muud kui punktis 6A003 nimetatud:

a. mehaanilised poordpeegelkaamerad ja nende jaoks ettendhtud komponendid:

1. kaaderkaamerad, mille salvestuskiirus on iile 225 000 kaadri sekundis;
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6A203

6A205

a. (jatkub)

2. vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on dle 0,5 mm mikrosekundis;

Markus: Punktis 6A203.a kuuluvad selliste kaamerate komponentide hulka siinkroniseeriva  elektroonika
moodulid ning rootorikoostud, mis koosnevad turbiinidest, peeglitest ja laagritest.

. elektroonilised voot- ja kaaderkaamerad, lambid ja seadmed:

1. elektroonilised vootkaamerad, mille voimalik ajaline lahutus on parem kui 50 ns;
2. punktis 6A203.b.1 nimetatud kaamerate vootlambid;

3. elektroonilised (vdi elektroonilise katikuga) kaaderkaamerad, mille voimalik kaadri siriaeg on 50 ns
voi vihem;

4. jargmised kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed, mis on ette nihtud kasutamiseks koos
punktis 6A203.b nimetatud kaameratega:

a. lihifookuselised kujutisevdimendustorud, mille fotokatood on sadestatud labipaistvale juhtivale
kattele, et vihendada fotokatoodi pindtakistust;

b. juhitava suunajaga rdnivdimendiga (SIT) vidikonlambid, milles kiire siisteem vdimaldab foto-
katoodilt ldhtunud elektrone strobeerida, enne kui nad pdrkavad rinist voimendusplaadile;

c. Kerri voi Pockelsi rakuga elektro-optiline katik;

d. teised kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed, millel on kujutise kiire strobeerimise aeg
vihem kui 50 ns ja mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 6A203.b.3 nimetatud kaamerate
jaoks.

. Kiirguskindlad televisioonikaamerad v6i nende jaoks ettenihtud lddtsed, mis on spetsiaalselt kavandatud

voi arvestatud taluma kiirguse kogudoosi iille 50 x 10> Gy (rdni) (5 x 10° rad (r4ni)) ilma nende
t66voimet halvendamata.

Tehniline_mdrkus:

Termin " Gy (rani)" tdhistab iihes kilogrammis ekraneerimata riniproovis seda ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel
neeldunud energiahulka dzZaulides.

Laserid, laservdimendid ja ostsillaatorid, muud kui punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005 nimetatud:

a. argoonioonlaserid, millel on mdlemad jargmised omadused:

1. tootavad lainepikkustel 400-515 nm ja

2. keskmine véljundvdimsus ile 40 W;

b. timmitavad impulss-ithemoodilised virvilaser-ostsillaatorid, millel on kdik jirgmised omadused:

1. tootavad lainepikkustel 300-800 nm;
2. keskmine viljundvoimsus ile 1 W;
3. kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ja

4. impulsi kestus on lithem kui 100 ns;

c. timmitavad impulss-vérvilaser-vdimendid ja -ostsillaatorid, millel on koik jirgmised omadused:

1. tootavad lainepikkustel 300-800 nm;

2. keskmine viljundvéimsus iile 30 W;
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6A205

6A225

6A226

c. (jatkub)
3. kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ja
4. impulsi kestus on lithem kui 100 ns;
Mrkus: Punkt 6A205.c ei holma iihemoodilisi ostsillaatoreid;
d. siisinikdioksiidimpulsslaserid, millel on kéik jirgmised omadused:
1. tootavad lainepikkustel 9 000-11 000 nm;
2. kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;
3. keskmine viljundvoimsus ile 500 W ja
4. impulsi kestus on lithem kui 200 ns;

e. paravesinikul Ramani muundajad, mis on kavandatud tooks viljundi lainepikkusel 16 pm ja mille
kordumissagedus on koérgem kui 250 Hz;

f. impulssergastusega neodiitimlisandiga hiidvilkelaserid (v.a neodiiimklaaslaserid), millel on koik jarg-
mised omadused:

1. laserkiirguse lainepikkus on ile 1 000 nm, kuid mitte ile 1 100 nm;
2. laserkiirguse impulsi kestus on iile 1 ns ja
3. ristimoodiga, mitmikmoodilise viljundkiirgusega, mille keskmine vdimsus on ile 50 W.

Kiiruse mootmise interferomeetrid, mis on ette nihtud iile 1 km/s kiiruste modtmiseks ajavahemike viltel,
mis on lithemad kui 10 ps.

Mirkus: Punkt 6A225 holmab kiiruse moGtmise interferomeetreid, nagu Riiruse interferomeeter-siisteem mis tahes
reflektori jaoks (VISAR) ja Doppleri laserinterferomeetrid (DLI).

Rohuandurid:
a. manganiinkalibraatorid, suurematele rdhkudele kui 10 GPa;

b. kvartsist rohuandurid, suurematele rohkudele kui 10 GPa.
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6B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadme

6B004d Optilised seadmed:
a. seadmed absoluutse peegeldusvdime mddtmiseks tdpsusega +0,1 % peegeldusvdime véirtusest;

b. seadmed, muud kui optilise pinna hajupeegelduse mddtmise seadmed, millel on suurem kui 10 cm
mittematistatud ava ja mis on spetsiaalselt kavandatud mittetasaste optiliste pindade kuju (profiili) 2 nm
voi vihema (parema) tdpsusega modtmiseks soovitud profiili suhtes.

Markus: Punkt 6B004 ei hdlma mikroskoope.

6B007 Seadmed maapealse kasutusega gravimeetrite tootmiseks, reguleerimiseks ja kalibreerimiseks staatilise
tipsusega, mis on parem kui 0,1 mgal.

6B008 Impulssradari mddtesiisteemid, mis on ette ndhtud tagasikiirgumise ristldike méddramiseks, kui kiiratava
impulsi pikkus on 100 ns vdi lithem, ning nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid.

NB! VT KA PUNKTI 6B108.

6B108 Mddtesiisteemid, muud kui punktis 6B008 nimetatud, mis on spetsiaalselt kavandatud radari tagasikiirgu-
mise ristldike mddtmiseks ja on kasutatavad rakettmiirskudel ja nende alamsiisteemides.
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6C Materjalid
6C002 Optiliste andurite materjalid:

a. telluur, puhtusega 99,9995 % voi rohkem;

b. jirgmiste monokristallid, kaasa arvatud epitaksiaalsed kiibitoorikud:
1. kaadmiumtsinktelluriid (CdZnTe), mille tsingisisaldus on vidhem kui 6 moolosa;
2. kaadmiumtelluriid (CdTe), mis tahes puhtusastmega, vi
3. elavhobekaadmiumtelluriid (HgCdTe), mis tahes puhtusastmega.

Tehniline mdrkus:

Moolosa miratletakse ZnTe moolide ning kristallis oleva CdTe ja ZnTe moolide summa suhtena.
6C004 Jargmised optilised materjalid:

a. tsinkseleniidist (ZnSe) voi tsinksulfiidist (ZnS) péhimikutoorikud, mis on valmistatud keemilise aurusta-
mise-sadestamise protsessi abil ning millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. maht tle 100 cm? voi
2. diameeter iile 80 mm ja paksus 20 mm vdi rohkem;
b. jirgmiste elektro-optiliste materjalide pirnikujulised toorikkristallid:
1. kaaliumtitaniiiilarsenaat (KTA);
2. hobegalliumseleniid (AgGaSe,);
3. talliumarseenseleniid (Tl3AsSes, tuntakse ka TASi nime all);
c. mittelineaarsed optilised materjalid, millel on koik jirgmised omadused:
1. kolmanda jirgu vastuvdtlikkusega (chi 3), mis on 10°m?2/V2, v&i rohkem, ja
2. kosteaeg lithem kui 1 ms;

d. rinikarbiidi vdi beriillium-beriilliumi (Be/Be) sadestamisel saadud pdhimikutoorikud, mille diameeter voi
peatelje pikkus on iile 300 mmy;

e. klaas, kaasa arvatud sulakvarts (SiO,), fosfaatklaas, fluorofosfaatklaas, tsirkooniumfluoriid (ZrF,) ja
hafniumfluoriid (HfF,), millel on koik jirgmised omadused:

1. hiidroksiiilioonide (OH") kontsentratsioon on viiksem kui 5 ppm;
2. metalliliste lisandite hulk on viiksem kui 1 ppm ja
3. korge homogeensusega (murdumisnditaja véirtuse variatsioonid on alla 5 x 1079);

f. siinteetilised teemandid, milles optiline neeldumine on viiksem kui 10 cm™? lainepikkustel ile 200,
kuid mitte iile 14 000 nm.

6C005 Siinteetilised kristalse struktuuriga laseri pdhimaterjalid tootlemata kujul:
a. titaanlisandiga safiir;

b. aleksandriit.
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6D Tarkvara

6D001 Tarkvara, mis on ette ndhtud punktis 6A004, 6A005, 6A008 vdi 6B008 nimetatud seadmete arendamiseks
vOi tootmiseks.

6D002 Tarkvara, mis on ette nihtud punktis 6A002.b, 6A008 voi 6B008 nimetatud seadmete kasutamiseks.

6D003 Muu tarkvara:

a. 1. tarkvara, mis on ette nihtud akustiliste kimpude moodustamiseks akustiliste andmete reaalajaliscks
tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse jdrelveetavaid hiidrofonide voresiisteeme;

2. lahtekood akustiliste andmete reaalajaliseks tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse
jarelveetavaid hiidrofonide voresiisteeme;

3. tarkvara, mis on ette nihtud akustiliste kimpude moodustamiseks akustiliste andmete reaalajaliseks
tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse merepdhja voi lahe kaablisiisteeme;

4. lahtekood akustiliste andmete reaalajaliseks tootlemiseks passiivse vastuvotu korral, kui kasutatakse
merepdhja voi lahe kaablisiisteeme;

b. 1. tarkvara, mis on ette ndhtud liikuvatel alustel kasutamiseks kavandatud magnetiliste andurite magnet-
ja elektrivilja kompensatsioonisiisteemidele;

2. tarkvara, mis on ette ndhtud magnetiliste ja elektrivilja anomaaliate avastamiseks liikuvatel alustel;

c. tarkvara, mis on ette ndhtud selleks, et parandada gravimeetrite ja gravitatsiooni gradiomeetrite
litkumisest tingitud halbed;

d. 1. lennujuhtimise tarkvaraprogrammid, mis on kasutatavad iildkasutatavates arvutites lennujuhtimiskes-
kustes ning mis suudavad jargmist:

a. voimaldavad iiheaegselt toodelda ja kuvada iile 150 erineva lendava objekti lennuandmed ja
asukoha voi

b. radari sihtmirgi andmed vdetakse vastu rohkem kui neljalt primaarradarilt;
2. tarkvara radoomide projekteerimiseks voi tootmiseks, mis:

a. on ette nihtud punktis 6A008.¢ nimetatud elektrooniliselt formeeritava suunadiagrammiga antennide
kaitseks ja

b. pdhjustavad antenni kiirgusdiagrammis keskmise karakteristliku kiilghdlma vihenemist rohkem
kui 40 dB peakiire nivoost.

Tehniline mdrkus:

Keskmine karakteristlik kiilghdlm punktis 6D003.d.2.b mdddetakse iile kogu antennide massiivi, vilja
arvatud peakiire ulatushurk ning kaks kiilghdlma, kummalgi pool peakiirt.

6D102 Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nidhtud vdi kohandatud punktis 6A108 nimetatud kaupade kasutamiseks.

6D103 Tarkvara, lennul salvestatud andmete lennujirgseks too6tlemiseks, voimaldades kindlaks mddrata lendava
objekti asukoha kogu tema liikkumistee jooksul, on spetsiaalselt ette nihtud vdi kohandatud rakettmiirs-
kude jaoks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 6D103 tihendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghusdidukisiisteeme, mille lennuulatus
iiletab 300 km.
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6E
6E001

6E002

6E003

6E101

6E201

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 6A, 6B, 6C vdi 6D nimetatud
seadmete, materjalide v3i tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktides 6A, 6B vdi 6C nimetatud
seadmete vOi materjalide tootmiseks.

Muu tehnoloogia:

a. 1. optilise pinna katmise ja tootlemise tehnoloogia, mis on vajalik 99,5 %lise voi parema tasasusega
pinnakatte saamiseks pindadel, mille diameeter voi peatelje pikkus on iile 500 mm ja millest neel-
dumise voi hajumise tttu pdhjustatud totaalne kadu on viiksem kui 5 x 1073

NB! Vt ka punkti 2E003.f.

2. tehnoloogia optiliste pindade valmistamiseks, mis on kasutatav ithe 16iketeraga teemanttreimise sead-
mete juures, mille abil saavutatakse iile 0,5 m? pindalaga mittetasapinnaliste pindade korral 15plik
ruutkeskmine tdpsus 10 nm vdi parem;

b. tehnoloogia, mis on vajalik spetsiaalselt kavandatud diagnostikaseadmete vdi marklaudade arendamiseks,
tootmiseks vOi kasutamiseks katserajatistes, mis on ette nihtud hiidvilkelaserite katsetamiseks voi hiidvil-
kelaseri kiirtega kiiritatud materjalide katsetamiseks ja hindamiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 6A002, 6A007.b, 6A007.c,
6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 vdi 6D103 nimetatud seadmete voi tarkvara kasutamiseks.

Mrkus: Punktis 6E101 madratletakse tehnoloogia iiksnes punktis 6A008 nimetatud seadmetele, kui nad on ette
néhtud ohusoidukitel kasutamiseks ning on kasutatavad rakettmiirskudel.

Tehnoloogia iildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud punktis 6A003, 6A005.a.1.c,
6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 v3i 6A226
nimetatud seadmete kasutamiseks.
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7. KATEGOORIA - NAVIGATSIOONI- JA LENNUELEKTROONIKA
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7A

7A001

7A002

7A003

Siisteemid, seadmed ja komponendid

NB! Allveesdidukite automaatjuhtimisseadmete kohta vt 8. kategooriat.

Radarite kohta vt 6. kategooriat.

Kiirendusmddturid, mis on kavandatud kasutamiseks inertsiaalsetes navigatsiooni- voi juhtimissiisteemides,
ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB! VT KA PUNKTI 7A101. Nurk- véi podrdkiirendusmddturite kohta vt punkti 7A002.

. korvalekalde stabiilsus on viiksem (parem) kui 130 pg fikseeritud kalibreerimisvaartuse suhtes itheaastase

perioodi viltel;

. modteskaala koefitsiendi stabiilsus on viiksem (parem) kui 130 ppm fikseeritud kalibreerimisvaartuse

suhtes itheaastase perioodi viltel voi

c. ette nahtud kasutamiseks iile 100 g lineaarkiirenduse korral.

Giiroskoobid voi nurk- vdi poordkiirendusmddturid, millel on mis tahes jirgmine omadus, ja spetsiaalselt
nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB! VT KA PUNKTI 7A102.

a. triivi kiiruse stabiilsus on 1 g kiirendusega keskkonnas ithekuise perioodi viltel fikseeritud kalibreerimis-

védrtuse suhtes jirgmine:

1. viiksem (parem) kui 0,1° tunnis, kui need on ette nahtud kasutamiseks lineaarkiirenduse korral kuni
12 g, voi

2. vdiksem (parem) kui 0,5° tunnis, kui need on ette nihtud kasutamiseks lineaarkiirenduse korral
12-100 g (kaasa arvatud), voi

. nurga juhuslik ruutkeskmine hilve on 0,0035° voi véiksem tunnis voi

Mrkus: Punkt 7A002.b. ei kehti poorleva massiga giiroskoopide kohta (milles saab jalgida nurklitkumisi
pidevalt poorleva massi suhtes).

Tehniline mdrkus:

Punktis 7A002.b. tihendab nurga juhuslik halve nurga vea akumulatsiooni ajas, mis tuleneb juhuslikest muutus-
test (valgest miirast) nurkkiiruses (Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi inertsiaalsete sensorite terminoloogia
standard — Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard for Inertial Sensor Terminology (IEEE STD
528-2001)).

c. ette nahtud kasutamiseks iile 100 g lineaarkiirenduse korral.
Inertsiaalsed siisteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:
NB! VT KA PUNKTI 7A103.

a. inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid (INS) (kardaanriputiga voi tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed,

mis on kavandatud Ghusdidukite, maismaasdidukite, veesdidukite (veepealsete vdi veealuste) voi kosmose-
soidukite asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on jirgmised omadused, ning
nende jaoks spetsiaalselt ettendhtud komponendid:

1. navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis

(tdendolise vea ring (CEP)) vdi vihem (parem), voi

2. ette ndhtud kasutamiseks iile 10 g lineaarkiirenduse korral;

. hiibriidsed inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid, mis on integreeritud globaalse navigatsiooni satelliit-

siisteemi(de)ga (GNSS) vdi andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisiisteemi(de)ga (DBRN) ruum-
asendi, suunamise vOi juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni
positsioonitipsus parast GNSS voi DBRN kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul viiksem
(parem) kui 10 meetrit tSendolise vea ringis (CEP);
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7A003

7A004

7A005

7A006

(jatkub)

c. inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna vdi pdhjasuuna médramiseks, millel on mis tahes jirgmine
omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

1. ette ndhtud asimuudi, suuna voi pShjasuuna médramise ruutkeskmine (rms) tdpsus 6 kaareminutit
voi vihem (parem) 45 laiuskraadi juures voi

2. mittetootavana ette nihtud taluma 900 g voi rohkem 166gikoormust 1 msec vdi rohkem jooksul.

Mirkus 1: Punktides 7A003.a ja 7A003.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos mdnega jargmiselt esitatud
keskkonnatingimustest:

1. sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine ildamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni viltel
ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik
vibratsioon vastab jargmistele tingimustele:

a. konstantse vdimsuse spektraaltiheduse vidrtus (PSD) on 0,04 g?/Hz sagedusvahemikus
15-1 000 Hz ja

b. konstantse vdimsuse spektraaltiheduse védrtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g/Hz kuni
0,01 g/Hz sagedusvahemikus 1 000-2 000 Hz;

2. keerlemis- ja lengerduskiirus on +2,62 rad/s (150°/s) vdi rohkem voi
3. vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samavidrsed iilalolevate punktidega 1 voi 2.

Mrkus 2: Punkt 7A003 ei hdlma inertsiaalseid navigatsioonisiisteeme, mis on " osalisriikide"" tsiviilvéimude poolt
sertifitseeritud kasutamiseks ' tsiviillennukitel "' .

Markus 3: Punkt 7A003.c.1 ei holma spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalsead-
meid sisaldavaid teodoliitsiisteeme.

Tehnilised mérkused:

1. Punkt 7A003.b viitab siisteemidele, milles INS ja teised soltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud
iiheks iihikuks (ithendatud), et saavutada parimat tulemust.

2. Toendolise vea ring (CEP) — ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jidb 50 % iiksikult
tehtud mdotmiste tulemustest, voi ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tdendosusega.

Giiro- ja astrokompassid ning muud seadmed, mis tuletavad asukoha vo6i suuna automaatselt taevakehade
voi satelliitide jalgimise abil asimuuttidpsusega 5 kaaresekundit voi vihem (parem).

NB! VT KA PUNKTI 7A104.

Globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide (GPS v6i GLONASS) vastuvdtuseadmed, millel on jirgmised
omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

NB! VT KA PUNKTI 7A105.
a. kasutatakse dekriipteerimist voi
b. null-juhitavusega antenni.

Ohusdidukite altimeetrid (kdrgusmddturid), mis toimivad muudel sagedustel kui 4,2 GHz kuni 4,4 GHz
(kaasa arvatud) ning millel on jirgmised omadused:

NB! VT KA PUNKTI 7A106.
a. voimsuse juhtimine voi

b. kasutatakse faasmodulatsiooni.
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7A101 Kiirendusmdoturid, muud kui punktis 7A001 nimetatud, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud kompo-
nendid:

a. Lineaarsed kiirendusmddturid, mis on kavandatud kasutamiseks mis tahes tiiiipi inertsiaalsetes navigat-
siooni- vdi juhtimissiisteemides, mis on kasutatavad raketimiirskudes ja millel on kéik jargmised
omadused; ning nende jaoks spetsiaalselt projekteeritud komponendid:

1. algvaartuse reprodutseeritavus on viiksem (parem) kui 1 250 pg ja

2. skaleerimiskoefitsiendi reprodutseeritavus on viiksem (parem) kui 1 250 ppm.

Markus: Punkt 7A101.a ei holma kiirendusmdGtureid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ja arendatud puurau-
kude teenindamiseks MWD (Measurement While Drilling — mddtmine puurimise kdigus) anduritena.

Tehnilised mdrkused:

1. Punktis 7A101.a. tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghusoidukisiisteeme, mille
lennuulatus iiletab 300 km.

2. Punktis 7A101.a. viidatud " nullvidrtuse”" ja "' kalibreerimisteguri'" reprodustseeritavuse all moeldakse maot-
mise standardhdlvet 1o halvele fikseeritud kalibreerimisvidrtuse suhtes iiheaastase mddteperioodi viltel.

3. Punktis 7A101.a on reprodutseeritavus mddratletud vastavalt IEEE standardile 528-2001, kui moddetava
parameetri vidrtuste kokkulangevuse mddr identsetes mootetingimustes korratud maotmiste korral, juhul, kui
mdotetingimusi on mdotmiste muudetud voi kui maddteoperatsioon ei ole toimunud pideva protsessina.

b. Pideva viljundiga kiirendusmooturid, mis on ette nahtud kasutamiseks ile 100 g kiirenduse korral.

Tehniline mdrkus:

Punktis 7A102 tihendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghuséidukisiisteeme, mille lennuu-
latus iiletab 300 km.

7A102 Mis tahes tiitipi giiroskoobid, muud kui punktis 7A002 nimetatud, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja
mille hinnatud triivi kiiruse stabiilsus on 1 g keskkonnas viiksem kui 0,5° (1 sigma vdi ruutkeskmiselt)
tunnis ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud komponendid.

7A103 Seadmestik, navigatsiooniseadmed ja -siisteemid, muud kui punktis 7A003 nimetatud, ning spetsiaalselt
nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. inertsiaalsed vo6i muud seadmed, milles kasutatakse punktis 7A001 vdi 7A101 nimetatud kiirendus-
mootureid voi punktis 7A002 vdi 7A102 nimetatud giiroskoope, ja selliseid seadmeid sisaldavad
siisteemid;
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7A103

7A104

7A105

7A106

7A115

a. (jatkub)

Mairkus: Punkt 7A103.a ei holma seadmeid, mis sisaldavad punktis 7A001 nimetatud kiirendusmdotureid, kui
sellised kiirendusmdoturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasu-
tatakse puuraukude teenindamisel.

b. integreeritud lennuseadmesiisteemid, mis sisaldavad giiroskoopstabilisaatoreid voi automaatjuhtimissiis-
teeme, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel,
punktis 9A012 nimetatud mehitamata Shusdidukitel voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides;

c. integreeritud navigatsioonisiisteemid, mis on kavandatud v&i kohandatud kasutamiseks raketimiirskudes
ning millega on véimalik saavutada navigatsioonitipsus, mille puhul samavdrdne tdendosusring (CEP)
on 200 m vdi vihem.

Tehniline mérkus:

1. Integreeritud navigatsioonisiisteern koosneb tavaliselt jargmistest komponentidest:

a. inertsiaalne modteseade (nt suuna ja positsiooni mddramise siisteem, inertsiaalne viiteiiksus voi inertsiaalne
navigatsioonisiisteem);

b. iiks v3i mitu vdlisandurit, mida kasutatakse asukoha ja/véi kiiruse ajakohastamiseks kas perioodiliselt voi
pidevalt kogu lennu jooksul (nt satelliitnavigatsiooni vastuvdtuseade, radari kdrgusmdotur ja/véi Doppler-
radar), ja

c. integratsiooni riist- ja tarkvara.
2. Punktis 7A103.c. tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Ghusdidukisiisteeme, mille
lennuulatus iiletab 300 km.

Giiro- ja astrokompassid ning muud seadmed, muud kui punktis 7A004 nimetatud, mis tuletavad asukoha
vOi suuna automaatselt taevakehade voi satelliitide jdlgimise abil, ning spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud
komponendid.

Vastuvdtuseadmed globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide jaoks (GNSS; nt GPS, GLONASS vdi
Galileo), millel on mis tahes jirgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:

a. mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel, punktis
9A012 nimetatud mehitamata Shusdidukitel vdi punktis 9A104 nimetatud sondrakettidel, voi

b. mis on kavandatud v&i kohandatud kasutamiseks Ghusdidukites ja millel on jirgmised omadused:
1. mis on vdimelised saama navigatsiooniteavet kiirustel ille 600 m/s;

2. mis kasutavad sojaliste vdi valitsusteenistuste jaoks kavandatud voi kohandatud dekriipteerimist, et
saada juurdepdds GNSSi turvatud signaalile/andmetele, voi

3. mis on spetsiaalselt kavandatud raadiohdireid vilistavatena (nt nulljuhtimisega antenn voi elektroo-
niliselt juhitav antenn), et need toimiksid aktiivsete voi passiivsete vastumdjude keskkonnas.

Mrkus: Punktid 7A105.b.2 ja 7A105.b.3 ei holma seadmeid, mis on ette ndhtud kaubanduslike, tsivii-
lotstarbeliste voi inimelude ohutusega (nt andmete terviklikkus, lennuohutus) seotud GNSS teenuste
jaoks.

Korgusmooturid, muud kui punktis 7A006 nimetatud, kas radar- voi laserradartiitipi, mis on kavandatud
voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel voi punktis 9A104 nimetatud
sondrakettidel.

Passiivsed andurid, mis véimaldavad kindlaks méirata suuna spetsiifilistele elektromagnetlainete allikatele
(peilimisseadmed) voi maastiku isedrasustele ning on kavandatud vo6i kohandatud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettidel voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettidel.
Mirkus: Punkt 7A115 holmab jargmiste seadmete andureid:

a. maapinna kuju kaardistamise seadmed;

b. kujutavad andurseadmed (aktiivsed ja passiivsed);

c. passiivsed interferomeetrilised seadmed.
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7A116

7A117

Lennujuhtimissiisteemid ja servoventiilid, mis on kavandatud voi kohandatud kasutamiseks punktis 9A004
nimetatud kanderakettides vdi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

a. Hiidraulilised, mehaanilised, elektro-optilised vdi elektromehaanilised lennujuhtimissiisteemid (kaasa
arvatud elektrooniline juhtimine — fly-by-wire).

b. Asendi kontrolliseadmed.

c. Lennujuhtimise servoventiilid punktis 7A116.a vdi 7A116.b nimetatud siisteemide jaoks, loodud voi
kohandatud tootama vibratsioonilises keskkonnas, mis on sagedusvahemikus 20 Hz — 2 kHz suurem
kui 10 g ruutkeskmiselt.

Rakettmiirskudel kasutatavad juhtimisseadmed, mis on vdimelised saavutama siisteemset tapsust 3,33 % voi
vihem lennuulatusest (nt samavordne tdendosusring (CEP) 10 km vdi viiksem kaugusel 300 km).
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7B
7B001

7B002

7B003

7B102

7B103

Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

Testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 7A nimetatud
seadmete jaoks.

Mairkus: Punkt 7B001 ei holma I vdi I hooldustasemele vajalikke testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmeid.

Tehnilised mdrkused:

1. I hooldustase
Ohusdiduki inertsiaalse navigatsioonisdlme torge avastatakse teenindus- ja kuvarmooduli (CDU) nditude véi
vastava allsiisteemi seisukorra teate abil. Tootja juhendi abil on véimalik tGrke pohjus lokaliseerida korrast dra
oleva asendatava mooduli (LRU) tasemel. Viljavahetatav moodul asendatakse seejirel teenindava personali poolt
varumooduliga.

2. I hooldustase
Defektne moodul saadetakse parandustickotta (tootja omasse voi sellisesse, mille personal on vastutav Il hool-
dustaseme eest). Parandustookojas testitakse defektset moodulit erinevate asjakohaste vahenditega, et kindlaks teha
ning lokaliseerida defektne, tickojas asendatav solm (SRA), mis pohjustas vdljavahetatud mooduli torke. Nime-
tatud asendatav solm eemaldatakse ning asendatakse toimiva varusolmega. Defektne solm (voi voimaluse korral
kogu vdljavahetatud moodul) saadetakse tootjale.

NB! II hooldustase ei holma kontrolli alla kuuluvate kiirendusmdoturite voi giiroskoopiliste andurite eemaldamist
asendatavatest solmedest.

Jargmised seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud ringlasergiiroskoopide peeglite iseloomustamiseks:
NB! VT KA PUNKTI 7B102.

a. hajuvusmooturid, mille mddtetdpsus on 10 ppm vdi vdiksem (parem);

b. profilomeetrid, mille mddtetdpsus on 0,5 nm (5 dngstromi) voi vaiksem (parem).

Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 7A nimetatud seadmete tootmiseks.

Markus: Punkt 7BO03 holmab jargmist:
a. giiroskoopide reguleerimise testimisseadmed;
b. giiroskoopide diinaamilise tasakaalustamise seadmed;
c. giiroskoopide sissetootamise/mootorite testimisseadmed;
d. giiroskoopide tiihjendamise ja taitmise seadmed;
e. tsentrifuugirakised giiroskoopide laagritele;
f. kiirendusmdoturite telgede reastamise seadmed.

Peegeldusmdoturid (reflektomeetrid), mis on spetsiaalselt ette nahtud lasergiiroskoopide peeglite iseloomus-
tamiseks ja mille modtetdpsus on 50 ppm voi viiksem (parem).

Tootmisvarustus- ja vahendid:
a. tootmisvarustus, mis on spetsiaalselt ette nahtud punktis 7A117 nimetatud seadmete jaoks;

b. tootmisvahendid ning testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed, muud kui punktides
7B001-7B003 nimetatud, mis on kavandatud voi seadistatud kasutamiseks koos punktis 7A nimetatud
seadmetega.
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7C Materjalid

Puuduvad.
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7D
7D001

7D002

7D003

7D101

7D102

7D103

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud voi kohandatud punktis 7A voi 7B nimetatud seadmete arendamiseks
vOi tootmiseks.

Lahtekoodid, mis on vajalikud mis tahes inertsiaalsete navigatsiooniseadmete, kaasa arvatud punktidega
7A003 vdi 7A004 holmamata, inertsiaalsete seadmete vdi suuna ja positsiooni méddramise siisteemi
(AHRS) kasutamiseks.

Mrkus: Punkt 7D002 ei holma " ldhtekoodi” kardaanriputiga AHRSi " kasutamiseks' .

Tehniline mdrkus:

AHRS erineb iildiselt inertsiaalsest navigatsioonisiisteemist (INS) selle poolest, et AHRS annab suuna ja positsiooni
informatsiooni ning tavaliselt ei anna teavet kiirenduse, kiiruse ja asukoha kohta, mida seostatakse INSiga.

Muu tarkvara:

a. tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud siisteemide toimimise tdhustamiseks voi nende
navigatsioonivigade vihendamiseks punktides 7A003 v6i 7A004 kirjeldatud tasemeni;

b. programmi lihtekoodid hiibriidintegraalsiisteemidele, mis tdhustavad siisteemide toimimist v6i vihen-
davad nende navigatsioonivigu punktis 7A003 kirjeldatud tasemeni inertsiaalandmete pideva sidumi-
sega mis tahes jirgmisega:

1. Doppler-radari antud kiirusandmed;
2. globaalsete navigatsioonisatelliitide siisteemide (GPS vdi GLONASS) tugiandmed v6i

3. andmebaasidega toetatavatest navigatsioonisiisteemidest (DBRN) saadud andmed;

c. programmi ldhtekoodid integreeritud avioonika- vdi lennuiilesandesiisteemidele, mis seovad andurite
andmeid ja kasutavad ekspertsiisteeme;

d. lahtekoodid mis tahes jirgmiste siisteemide arendamiseks:
1. digitaalsed lennujuhtimissiisteemid, mis on ette nahtud lendude taielikult automatiseeritud juhtimiseks;
2. integreeritud tdukejou- ja lennujuhtimissiisteemid;
3. elektroonilised voi valgusoptilised lennujuhtimissiisteemid;
4. torketaluvusega voi iserekonfigureeruvad lennujuhtimise aktiivsiisteermid;
5. Ohusoidukite automaatsed peilimisseadmed;
6. dhuvairtuste andmesiisteemid, mis pohinevad staatilistel andmetel maapinnalt, voi
7. Raster-tiiiipi esiklaasiindikaatorid vdi kolmemddtmelised kuvarid,

e. raalprojekteerimise (CAD) tarkvara, mis on spetsiaalselt kavandatud lennujuhtimise aktiivsiisteemide, heli-
kopterite mitmeteljelise elektroonilise vdi valgusoptilise juhtimise kontrollerite voi helikopterite dhuvoolu
abil juhitud poorlemisvastaste voi Ghuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteemide arendamiseks, mille tehno-

loogia on miiratletud punktis 7E004.b, 7E004.c.1 vdi 7E004.c.2.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v3i kohandatud punktides 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115,
7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 vdi 7B103 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Jargmine integratsioonitarkvara:
a. integratsioonitarkvara punktis 7A103.b nimetatud seadmete jaoks;
b. integratsioonitarkvara punktis 7A003 v&i 7A103.a nimetatud seadmete jaoks;
c. integratsioonitarkvara punktis 7A103.c nimetatud seadmete jaoks.
Mairkus: Integratsioonitarkvara tavavormide puhul kasutatakse Kalmani filtrit.
Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud punktis 7A117 nimetatud juhtimisseadmete modelleerimiseks voi
simuleerimiseks v6i nende planeerimise integreerimiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidega voi

punktis 9A104 nimetatud sondrakettidega.

Markus: Punktis 7D103 nimetatud tarkvara jidb kontrolli alla kuuluvaks, kui ta on ithendatud punktis 4A102
nimetatud spetsiaalselt loodud riistvaraga.
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7E002

7E003

7E004

Tehnoloogia

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 7A, 7B vdi 7D nimetatud
seadmete vOi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 7A voi 7B nimetatud seadmete
tootmiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 7A001-7A004 nimetatud
seadmete parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks.

Markus: Punkt 7E003 ei hdlma hooldustehnoloogiat, mis on otseselt seotud ' tsiviilotstarbeliste ohusdidukite"
I hooldustasemes voi Il hooldustasemes madratletud vigastatud voi kasutamiskolbmatute asendatavate
moodulite (LRU) ja asendatavate solmede (SRA) kalibreerimise, eemaldamise vi asendamisega.

NB! Vaata punkti 7B001 tehnilisi mdrkusi.
Muu tehnoloogia:
a. tehnoloogia, mis on ette ndhtud jargmiste seadmete arendamiseks ja tootmiseks:
1. dhusoidukite automaatsed peilimisseadmed, mille to6sagedus on ile 5 MHz;

2. dhuviirtuste andmesiisteemid, mis pohinevad ainult staatilistel andmetel maapinnalt, st mis
korvavad tavapiraseid Shusonde;

3. Raster-tiiiipi esiklaasiindikaatorid voi kolmemdotmelised kuvarid Shusoéidukitele;

4. inertsiaalsed navigatsioonisiisteemid voi giiro- ja astrokompassid, mis sisaldavad punktis 7A001 vi
7A002 nimetatud kiirendusmddtureid vdi giiroskoope;

5. elektrilised ajamid (st elektromehaanilised, elektrohiidrostaatilised ja ajamsiisteemidesse integreeritud
ajamid), mis on spetsiaalselt ette nihtud lennu péhijuhtimise jaoks;

6. lennujuhtimise optiliste andurite massiivid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud lennujuhtimise aktiivsiisteemide
seadmestamiseks;

b. arendustehnoloogia, mis on ette nahtud jirgmiste lennujuhtimise aktiivsiisteemide (kaasa arvatud
elektrooniline vdi valgusoptiline juhtimine) arendamiseks:

1. konfigureerimiskeem mitme mikroelektroonilise arvutuselemendi (pardaarvutid) tihendamiseks
reaalajalise tootluse tarvis, mis voimaldaks jalgida kontrollreeglistiku tditmist;

2. andurite asukoha v&i lennuplaaneri diinaamilise koormuse kontrollreeglistikupdrane kompenseeri-
mine, st andurite vibratsioonilise iimbruse voi andurite asukohtade erinevuse raskuskeskme suhtes
kompenseerimine;

3. andmete vOi siisteemide liiasuse elektrooniline haldamine tdrgete avastamiseks, tdrketaluvuseks,
torke lokaliseerimiseks voi uuesti konfigureerimiseks;

Markus: Punkt 7E004.b.3 ei holma fiiiisilise liiasuse planeerimise " tehnoloogiat" .

4. lennujuhtimissiisteemid, mis vdimaldavad lennu kestel jou- ja momentjuhtimise iimberkonfigureeri-
mist reaalajaliseks autonoomseks dhusdiduki juhtimiseks;

5. digitaalsete lennujuhtimis-, navigatsiooni- ja mootorite juhtimise andmete iithendamine iihtsesse
digitaalsesse lennujuhtimissiisteemi tdielikult automatiseeritud lennujuhtimise saavutamiseks;

Mirkus: Punkt 7E004.b.5 ei holma:

a. Arendustehnoloogiat, et digitaalsete lennujuhtimis-, navigatsiooni- ja mootorite juhtimise andmete
ithendamisega iihtsesse digitaalsesse lennujuhtimissiisteemi optimeerida lennutrajektoori;

b. Selliste "' Ghusdiduki'" lennumddteriistasiisteemide ' arendamise " tehnoloogiat, mis on integree-
ritud ainult VOR-, DME-, ILS- v6i MLS-navigatsiooni vdi -lihenemise jaoks.
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b. (jitkub)

6. tiisautomaatsed digitaalsed lennujuhtimissiisteemid voi paljuandurilised lennuiilesande haldamissiis-
teemid, mis kasutavad ekspertsiisteeme;

NB! Tiisautomaatse digitaalse mootori juhtimise (''FADEC'") ''tehnoloogia" kohta vaata punkti
9E003.a.9.

c. tehnoloogia, mis on ette ndhtud jirgmiste helikopterisiisteemide arendamiseks:

1. mitmeteljelise elektroonilise vdi valgusoptilise juhtimise kontrollerid, mis ithendavad vihemalt kaks
jargmist funktsiooni ithte kontrollielementi:

a. kollektiivjuhtimine;
b. tsikliline juhtimine;
c. lengerdusjuhtimine;
2. ohuvoolu abil juhitud poorlemisvastased vdi Shuvoolu abil juhitud suunajuhtimise siisteemid;

3. rootori labad, mis sisaldavad muudetava tiivageomeetriaga aerodiinaamilisi pindu, mida kasutatakse
individuaalse labajuhtimisega siisteemides.

Tehnoloogia  iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktides 7A001-7A006,
7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103 nimetatud sead-
mete kasutamiseks.

Tehnoloogia, mis on ette nihtud avioonika ja elektriliste alamsiisteemide kaitseks valistest allikatest parineva
elektromagnetilise impulsi (EMP) ja elektromagnetiliste hdirete (EMI) ohu eest:

a. ekraneerimissiisteemide projekteerimise tehnoloogia;

b. projekteerimistehnoloogia korgendatud taluvusega elektriliste lilitusskeemide ja alamsiisteemide konfigu-
reerimiseks;

c. projekteerimistehnoloogia punktides 7E102.a ja 7E102.b nimetatud kdrgendatud taluvuse kriteeriumide
kindlaksmaédramiseks.

Tehnoloogia, mis on ette nihtud lennujuhtimise ja toukejéu andmete integreerimiseks lennujuhtimissiis-
teemi, et optimeerida raketisiisteemide trajektoori.
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8A001

Siisteemid, seadmed ja komponendid

Sukelaparaadid ja pealveesdidukid:

Mrkus: Sukelaparaatide seadmete kontrolli alla kuulumise kohta vaata:

5. kategooria, 2. osa: "infoturve' kriipteeritud andmeside seadmete jaoks;
6. kategooria: sensorid;
8. kategooria: navigatsiooniseadmed;

punkt 8A: veealused seadmed.

a. mehitatud, 16astatud sukelaparaadid, mis on kavandatud toimima siigavamal kui 1 000 my;

b. mehitatud, 1dastamata sukelaparaadid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. kavandatud toimima iseseisvalt ja neil on jirgmine tdstevdime:
a. 10 % voi rohkem nende raskusest dhus ja
b. 15 kN vdi rohkem;
2. kavandatud toimima siigavamal kui 1 000 m voi
3. millel on kaik jargmised omadused:
a. kavandatud nelja- v8i enamaliikmelisele meeskonnale;
b. kavandatud toimima iseseisvalt kitmne tunni jooksul voi kauem;
c. tegevusulatus 25 meremiili vdi rohkem ja
d. pikkus kuni 21 m;
Tehnilised markused:
1. Punkti 8A001.b tihenduses on iseseisvalt toimimine tdielik sukeldumine ilma Ghutoruta (snorkel), kdigi
siisteemide toGtamine ning liikumine minimaalse kiirusega, millega allveesdiduk suudab ohutult juhtida

diinaamiliselt oma siigavust, kasutades ainult oma siigavustiiiire ja vajamata tugialust v3i veepinnal, mere-
pohjas voi kaldal asuvat tugibaasi ning sisaldades toukejousiisteemi kasutamiseks nii veepinnal kui ka vee all.

2. Punkti 8A001.b tahenduses on tegevusulatus pool vahemaast, mille sukelaparaat suudab libida.

. mehitamata, ldastatud sukelaparaadid, mis on kavandatud toimima siigavamal kui 1 000 m ning millel

on mis tahes jirgmine omadus:

1. kavandatud iseseisvaks mano6verdamiseks, kasutades punktis 8 A002.a.2 nimetatud tdukemootoreid
voi lisamootoreid voi

2. varustatud kiudoptilise andmesideliiliga;

. mehitamata, 13astamata sukelaparaadid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. kavandatud médrama kurssi mis tahes geograafilise reeperi suhtes ilma reaalajalise inimsekkumiseta;
2. varustatud akustilise andmeside- voi kasuliiliga voi

3. varustatud pikema kui 1 000 m kiudoptilise andmeside- voi kisuliiliga;

. ookeani paistesiisteemid, mille tdstevdime on ile 5 MN objektide padstmiseks siigavamalt kui 250 m ja

millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. dinaamilised positsiooneerimissiisteemid, mis vdimaldavad sidilitada navigatsioonisiisteemiga
mairatud asukohta 20 m tdpsusega, voi

2. merepdhjas navigeerimise ja navigatsiooniandmete integreerimise siisteemid siigavustes iile 1 000 m
positsioneerimistipsusega 10 m etteantud punkti suhtes;
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f.

Shkpadjal soidukid (tdispdllega), millel on koik jargmised omadused:

1. maksimaalne kavandatud kiirus tdislastis, olulise lainekdrgusega 1,25 m (mere olukord 3) vdi
rohkem, on {ile 30 sdlme;

2. ohkpadja rohk on ile 3 830 Pa ja

3. tithja- ja tiislastis laeva veeviljasurvete suhe on viiksem kui 0,70;

. Ohkpadjal soidukid (jdiga kiilgseinaga), mille maksimaalne projekteeritud kiirus tdislastis, olulise laine-

korgusega 3,25 m (mere olukord 5) voi rohkem, on iile 40 sdlme;

. tiiburlaevad, mis on varustatud aktiivse tilbade asendi automaatse juhtimissiisteemiga ja mille maksi-

maalne projekteeritud kiirus tdislastis, olulise lainekdrgusega 3,25 m (mere olukord 5) vdi rohkem, on
ille 40 sdlme;

viikese veeliinitasandi pindalaga sdidukid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. veeviljasurve tdislastis on iile 500 tonni ja maksimaalne projekteeritud kiirus tiislastis, olulise laine-
korgusega 3,25 m (mere olukord 5) voi rohkem, on iile 35 s6lme, voi

2. veeviljasurve tdislastis on ile 1 500 tonni ja maksimaalne projekteeritud kiirus taislastis, olulise
lainekdrgusega 4 m (mere olukord 6) voi rohkem, on iile 25 sdlme.

Tehniline mdrkus:

Viikese veeliinitasandi pindalaga sdidukid on defineeritud jargmise valemiga: veeliinitasandi pindala on projektee-
ritud todsiivise korral viiksem kui 2 x (viljasurutud ruumala projekteeritud todsivise korral)?/3.

8A002 Jargmised siisteemid ja seadmed:

Mrkus: Veealuste andmesidesiisteemide kohta vaata 5. kategooria 1. osa: ' Telekommunikatsioon "' .

a.

C.

siisteemid ja seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud jargmistele sukelaparaatidele,
mis on projekteeritud tooks stigavamal kui 1 000 m:

1. survekambrid ja survekered, mille kambri maksimaalne sisediameeter on ile 1,5 m;
2. otsevoolu tdukemootorid vdi lisamootorid;

3. teeninduskaablid ja nende ithendused, milles kasutatakse optilist kiudu ja mis on tugevdatud
siinteetilisest materjalist elementidega;

siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud v6i kohandatud punktis 8A001 nimetatud sukelaparaatide
kdigu automaatseks juhtimiseks, kasutades navigatsiooniandmeid ja tagasisideahelaga servojuhtimist,
mis:

1. voimaldavad séidukil liikuda 10 m ulatusse etteantud punktist veesambas;
2. siilitavad sdiduki asukoha 10 meetri piirides etteantud punkti suhtes veesambas voi
3. sailitavad soiduki asukoha 10 meetri piirides, jilgides merepdhjal voi merepdhja all asuvat kaablit;

kiudoptilised kerelabiviigud ja ithendused;

d. jargmised veealuse vaatluse siisteemid:

1. jirgmised televisioonisiisteemid ja -kaamerad:

a. televisioonisiisteemid (mis sisaldavad kaamerat, jilgimis- ja signaaliiilekandeseadmeid), mille
piireraldusvoime Shus moddetuna on iile 800 laotusrea ning on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud sukelaparaatide kaugjuhtimiseks;
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b. veealused televisioonikaamerad, mille piireraldusvéime Shus mdddetuna on ile 1 100 laotusrea;

c. madalal valgustustasemel tootavad televisioonikaamerad, mis on spetsiaalselt kavandatud voi
kohandatud veealuseks kasutamiseks ja sisaldavad koike jargmist:

1. punktis 6A002.a.2.a nimetatud kujutisevéimendustorud ja
2. ile 150 000 aktiivpiksli tahkismaatriksi pinna kohta;
Tehniline mdrkus:
Piireraldusvdime televisioonis on horisontaalse lahutusvdime moot, mida tavaliselt valjendatakse maksimaalse

ridadearvuna pildi korguse kohta, mida IEEE standardi 208/1960 voi muu vastava standardi alusel voib
proovitabelil eristada.

2. siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud v6i kohandatud allveesdidukite kaugjuhtimiseks ja kasu-
tatavad valguse tagasihajumise mdju minimeerimise tehnikaid, kaasa arvatud valguse suunamine
kaugkatiku abil voi lasersiisteemid;

fotokaamerad, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks kasutamiseks siigavamal kui
150 m ja milles kasutatava filmi formaat on 35 mm vdi rohkem ning millel on jirgmine omadus:

1. filmi varustamine kaameravilisest allikast parinevate andmetega;
2. automaatne tagumise fookuskauguse korrigeerimine voi

3. automaatne kompensatsiooni juhtimine, mis on spetsiaalselt nii kavandatud, et vecaluse kaamera
kest oleks kasutatav siigavamal kui 1 000 m;

elektroonilised kujutussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks kasuta-
miseks ning véimaldavad rohkem kui 50 sdritatud kujutise digitaalset salvestust;

Mairkus: Punkt 8A002.f ei holma digitaalkaameraid, mis on spetsiaalselt Ronstrueeritud tarbeesemena, valja
arvatud need kaamerad, kus kasutatakse kujutise elektroonilisi voimendussmeetodeid.

jargmised valgussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud veealuseks kasutamiseks:

1. stroboskoopvalgussiisteemid, mille valguse viljundenergia on iile 300 J vilke kohta ja vilgete kiirus
on iile 5 vilgu sekundis;

2. argoonlahendusega valgussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks siigavamal kui
1000 m;

spetsiaalselt veealuseks kasutamiseks kavandatud robotid, mida juhitakse eriotstarbelise arvuti abil ning
millel on mis tahes jirgmised omadused:

1. siisteemid robotite juhtimiseks, mis kasutavad anduritelt saadud informatsiooni, mis mdddavad
vilisele objektile rakendatavat joudu voi poérdemomenti, vahemaad vilisobjektini voi kompimis-
meelt roboti ja vilisobjekti vahel, voi

2. vdimaldavad rakendada joudu 250 N vdi rohkem v&i poordemomenti 250 Nm vdi rohkem ja mille
koosteelemendid on valmistatud titaanisulamitest voi kiud- vdi niitkomposiitmaterjalidest;

kaugjuhitavad liigendmanipulaatorid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud kasutamiseks
sukelaparaatidel ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. siisteemid manipulaatorite juhtimiseks, mis kasutavad anduritelt saadud informatsiooni, mis
moddavad vilisele objektile rakendatavat joudu voi poordemomenti voi kompimismeelt roboti ja
vilisobjekti vahel, voi

2. juhitakse iilem-alluv-tiitipi proportsionaalse tehnika abil voi kasutades eriotstarbelist arvutit ning
mille liilkumise vabadusaste on 5 voi rohkem;

Mrkus: Litkumise vabadusastmete arvu mddramisel vGetakse arvesse iiksnes need toimingud, mille korral
kasutatakse proportsionaalse tagasisidega asendi kontrolli v3i eriotstarbelist arvutit.
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j. jargmised Shust soltumatud jousiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuseks kasutamiseks:

1. Braytoni v6i Rankine'i ringprotsess-mootoritega vilisdhu juurdelisamisest soltumatud jousiisteemid,
millel on mis tahes jirgmine omadus:

a. keemilised gaasipesu- vdi absorptsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud siisinik-
dioksiidi, siisinikmonooksiidi ja aineosakeste kdrvaldamiseks mootorisse tagasijuhitavatest heit-
gaasidest;

b. siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud monoatomaarse gaasi kasutamiseks;

c. seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz vdi spetsiaalsed 1ooke pehmendavad kinnitusseadmed voi

d. siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud:
1. reaktsioonijadkide survestamiseks voi kiituse reformeerimiseks;
2. reaktsioonijadkide talletamiseks ja
3. reaktsioonisaaduste tithjendamiseks 100 kPa voi kdrgema rohu vastu;
2. dhust sdltumatud diiselmootorsiisteemid, millel on:

a. keemilised gaasipesu- voi absorptsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud siisinik-
dioksiidi, siisinikmonooksiidi ja aineosakeste korvaldamiseks mootorisse tagasijuhitavatest heit-
gaasidest;

b. siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud monoatomaarse gaasi kasutamiseks;

c. seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse mira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 1ooke pehmendavad kinnitusseadmed ja

d. spetsiaalselt kavandatud heitgaasisiisteemid, mis ei eemalda pdlemisjddke pidevalt;

3. kiituseelementidel pohinevad, lisabhu juurdeandmisest soltumatud jousiisteemid, mille valjund-
voimsus on iile 2 kW ja millel on:

a. seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse mira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed v&i

b. siisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud:
1. reaktsioonijadkide survestamiseks voi kiituse reformeerimiseks;
2. reaktsioonijddkide talletamiseks ja
3. reaktsioonisaaduste tithjendamiseks 100 kPa voi kdrgema rohu vastu;
4. jargmised lisadhu juurdeandmisest sdltumatud stirlingmootoriga jousiisteemid, millel on:

a. seadmed voi kaitsed, mis on spetsiaalselt kavandatud veealuse miira summutamiseks sagedustel
alla 10 kHz voi spetsiaalsed 166ke pehmendavad kinnitusseadmed, ja

b. spetsiaalselt kavandatud heitgaasisiisteemid, mis eemaldavad reaktsioonisaadused 100 kPa voi
korgema rohu vastu;

k. elastsed pdlled, tihendid ja tapid, millel on mis tahes jirgmine omadus:

1. kavandatud dhkpadja rohkudele 3 830 Pa voi rohkem, tootamiseks olulise lainekdrgusega 1,25 m
(mere olukord 3) voi rohkem, ning mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 8 A001.f nimetatud
ohkpadjal litkuvale (tdispollega) soidukile, voi

2. kavandatud Shkpadja rohkudele 6 224 Pa vdi rohkem, to6tamiseks olulise lainekdrgusega 3,25 m
(mere olukord 5) voi rohkem, ning mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 8 A001.g nimetatud
Shkpadjal litkuvale (jdiga kiilgseinaga) sdidukile;
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l. tdsteventilaatorid vdimsusega iile 400 kW, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks punktis
8A001.f vdi 8A001.g nimetatud dhkpadjal litkuvatele sdidukitele;

m. tiielikult vee all tootavad alakaviteerivad voi ilikaviteerivad veealused tiivad, mis on spetsiaalselt
kavandatud punktis 8A001.h nimetatud sdidukitele;

n. aktiivsiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud punktis 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h

voi 8A001.i nimetatud laevade voi veesdidukite mere poolt pShjustatud lifkumise automaatseks kont-
rolliks;

o. jargmised propellerid, jouiilekandesiisteemid, energiatootmissiisteemid ja miira vihendamise siisteemid:

1. jargmised spiraalsete labadega sdukruvid voi jousiilekandesiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud
kasutamiseks punktis 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h vdi 8A001.i nimetatud Shkpadjal liikuvatele
(taispollega voi jdiga kiilgseinaga) séidukitele, tiiburlaevadele voi viikese veeliinitasandi pindalaga
soidukitele:

a. ilikaviteerivad, iiliventileeritud, osaliselt uputatud voi pinda 16ikavad sdukruvid, mis on arves-
tatud suuremale vdimsusele kui 7,5 MW;

b. vastupoorlevad propellersiisteemid, mis on arvestatud suuremale vdimsusele kui 15 MW;

c. siisteemid, mis rakendavad keerise-eelset voi keerisejargset tehnikat propellerisse voolava dhuvoo
tihtlustamiseks;

d. kergekaalulised, suure mahajagamisvdimega (tegur K on suurem kui 300) reduktorid;

e. jouiilekande vollsiisteemid, mis sisaldavad komposiitmaterjalidest komponente ja on vdimelised
iile kandma rohkem kui 1 MW;

2. jargmised spiraalsete labadega sdukruvid, energiatootmissiisteemid voi jousiilekandesiisteemid, mis
on kavandatud kasutamiseks laevadel:

a. reguleeritavate labadega propellerid ja rummusdlm, mis on arvestatud suuremale vdimsusele kui
30 MW;

b. sisemise vedelikjahutusega elektrilised tdukemootorid, mille viljundvéimsus on iile 2,5 MW;

c. iilijuhtivatest materjalidest tdukemootorid vo6i piisimagnetelektrilised tdukemootorid, mille
viljundvéimsus on ile 0,1 MW;

d. jouiilekande vollsiisteemid, mis sisaldavad komposiitmaterjalidest komponente ja on vdimelised
iile kandma rohkem kui 2 MW;

e. ventileeritud voi ventileeritud alusega propellersiisteemid, mis on arvestatud suuremale voimsu-
sele kui 2,5 MW;

3. jirgmised miiravihendamissiisteemid, mis on kavandatud kasutamiseks 1 000 tonnise ja suurema
veeviljasurvega laevadel:

a. siisteemid, mis summutavad alla 500 Hz sagedusega veealust miira ja koosnevad kokkupandud
akustilistest alustest diiselmootorite, diiselgeneraatorite, gaasiturbiinide, gaasiturbiingeneraatorite,
tdukemootorite voi tdukemootorite reduktorite akustiliseks isoleerimiseks ja mis on spetsiaalselt
kavandatud heli v6i vibratsiooni summutamiseks ning mille mass on iile 30 % neile monteeri-
tavate seadmete massist;

b. aktiivsed miiravihendamis- ja miirakdrvaldamissiisteemid voi spetsiaalselt jouiilekandesiisteemi
jaoks projekteeritud magnetlaagrid ning selles sisalduvad elektroonilised juhtimissiisteemid, mis
voimaldavad aktiivselt vihendada seadmete vibratsiooni, tekitades antimiira voi antivibratsiooni
signaale otse miiraallikasse;

p. veejugatdukesiisteemid, mille véljundvéimsus on ile 2,5 MW ning milles rakendatakse laienevaid diitise

ja voolust tingitud suunavat labatehnikat, et parandada tduke efektiivsust voi vihendada tdukemootori
tekitatud vee alla kiiratavat miira;

iseseisvad, suletud voi poolsuletud hingamisdhu uuendamistsiikliga sukeldumise ja allveeujumise
aparaadid.

Mairkus: Punkt 8A002.q ei holma isiklikuks kasutamiseks moeldud individuaalseid aparaate, kui need on
kasutajal kaasas.
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8B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

8B001 Hiidrodiinaamilised torud, mille taustmiira on viiksem kui 100 dB (1 pPa ja 1 Hz suhtes) sagedusvahe-

mikus 0-500 Hz ja mis on projekteeritud veevoolu tekitatud akustiliste viljade modtmiseks iimber tduke-
jousiisteemide mudelite.
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8C Materjalid

8C001 Odnestdidisvaht, mis on valmistatud veealuseks kasutamiseks ja millel on kdik jargmised omadused:
a. ette ndhtud kasutamiseks vees siigavamal kui 1 000 m ja
b. tihedus on viiksem kui 561 kg/m>.

Tehniline mdrkus:

Odnestiidisvaht koosneb donsatest klaas- voi plastmasskuulikestest, mis on viidud vaigust pohiainesse.
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8D
8D001

8D002

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 8A, 8B vdi 8C nimetatud seadmete voi
materjalide arendamiseks, tootmiseks vdi kasutamiseks.

Spetsiifiline tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud veealuse miira vihendamiseks kavandatud
soukruvide arendamiseks, tootmiseks, parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks (uuesti tootlemine).
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8E
8E001

8E002

Tehnoloogia

Tehnoloogia iildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 8A, 8B vdi 8C nimetatud
seadmete voi materjalide arendamiseks vdi tootmiseks.

Muu tehnoloogia:

a. tehnoloogia veealuse miira vihendamiseks spetsiaalselt kavandatud soukruvide arendamiseks, tootmiseks,
parandamiseks, remontimiseks v6i uuendamiseks (uuesti tootlemine);

b. tehnoloogia punktis 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.0 vdi 8A002.p nimetatud seadmete remontimi-
seks vOi uuendamiseks (uuesti todtlemine).
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9. KATEGOORIA - TOUKEJOUSUSTEEMID, KOSMOSESOIDUKID JA NENDEGA SEOTUD SEADMED
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9A Siisteemid, seadmed ja komponendid

NB! Téukejousiisteemide kohta, mis on kavandatud voi arvestatud neutron- vi ioniseeriva kiirguse siirdepulsi vastu,
vaata sojaliste kaupade nimekirja.

9A001 Jargmised Shusdidukite gaasiturbiinmootorid, millel on mis tahes jargmine omadus:
NB! VT KA PUNKTI 9A101.
a. sisaldavad punktis 9E003.a nimetatud mis tahes tehnoloogiat voi

Mrkus: Punkt 9A001.a. ei holma husdidukite gaasiturbiinmootoreid, mis vastavad koigile jargmistele omadus-
tele:

a. sertifitseeritud " osalisriigi"" tsiviillennundusasutuse poolt ja

b. kavandatud mittesdjavdeliste mehitatud ohusdidukite jaoks, millele " osalisriik" on viljastanud iihe
jargnevatest dokumentidest, mis on mdeldud seda tiiiipi mootoriga Shustidukitele:

1. tsiviil-tiliibikinnitus voi
2. samavddrne dokument, mida tunnustab Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon (ICAO);

b. kavandatud Ghusdidukitele lendamiseks ithekordse helikiirusega (1 Mach) voi suurema kiirusega kauem
kui 30 minutit.

9A002 Laevade gaasiturbiinmootorid, mille arvestuslik ISO standardile vastav alaline véimsus on 24 245 kW voi
rohkem ja mille kiituse erikulu ei iileta 0,219 kg/kWh véimsuste vahemikus 35-100 % ning nende jaoks
spetsiaalselt kavandatud sdlmed ja komponendid.

Markus: Termin laevade gaasiturbiinmootorid hdlmab ka selliseid toostuslikke voi lennukite gaasiturbiinmootoreid,
mis on kohandatud laevadel elektrilise voimsuse tootmiseks voi toukejou tekitamiseks.

9A003 Jargmised gaasiturbiinmootoriga téukejousiisteemidele spetsiaalselt kavandatud sdlmed ja komponendid,
mis sisaldavad punktis 9E003.a nimetatud mis tahes tehnoloogiat:

a. punktis 9A001 nimetatud;

b. mille projekteerimine vdi valmistamine périneb kas mitteosalisriigist voi on tootjale tundmatu.
9A004 Kanderaketid ja kosmosesoidukid.

NB! VT KA PUNKTI 9A104.

Mrkus: Punkt 9A004 ei holma kasulikku lasti.

NB! " Kosmosesoidukite'" kasulikus lastis sisalduva toodangu kontrolli alla kuulumise kohta vaata vastavat
kategooriat.

9A005 Vedelkiitusega rakettide tdukejdusiisteemid, mis sisaldavad punktis 9A006 nimetatud siisteeme vdi kompo-
nente.

NB! VT KA PUNKTE 9A105 ja 9A119.

9A006 Jargmised siisteemid ja komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud vedelkiitusega rakettide toukejou-
siisteemide jaoks:

NB! VT KA PUNKTE 9A106, 9A108 ja 9A120.

a. kriiogeensed jahutid, lennukerged Dewari anumad, kriiogeensed soojatorud vdi kriiogeensed siisteemid,
mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks kosmosesdidukitel ning mis on vdimelised piirama kriio-
vedelike kadusid alla 30 % aastas;

b. kriiogeensed konteinerid voi suletud tsiikliga jahutussiisteemid, mis vdimaldavad kindlustada tempera-
tuuri 100 K (173 °C) vdi madalamat 6husdidukitel, mis on vdimelised taluma lendamist iile kolme-
kordse helikiirusega (3 Machi), kanderakettidel v6i kosmosesdidukitel;

c. vesiniksuspensiooni siilitus- ja edastussiisteemid;

d. korgsurvelised (ile 17,5 MPa) turbopumbad, pumpade komponendid voi nendega seotud gaasigene-
raator voi paisumistsiikli turbiini ajamsiisteemid;

e. korgsurvelised (ille 10,6 MPa) tdukekambrid ning nende diiisid;

f. raketikiituse siilitussiisteemid, mis rakendavad kapillaarset mahutust vdi positiivset viljatdukamist (nt
painduvatest mahutitest);
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9A006

9A007

9A008

9A009

(jatkub)

. vedela raketikiituse sissepritsediiiisid ava labimddduga 0,381 mm voi vihem (mittesdorjatel diiiisidel

ava pindala 1,14 x 1073 cm?

tele;

voi vidhem), mis on spetsiaalselt kavandatud vedelkiituse rakettmootori-

. iihes tiikis olevad siisinik-siisinik tdukekambrid vdi viljundkoonused, mille tihedus on iile 1,4 gfcm? ja

tombetugevus iile 48 MPa.

Tahkekiituse toukejousiisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
NB! VT KA PUNKTI 9A119.
. koguimpulss on tile 1,1 MNs;

. eriimpulss on 2,4 kNs/kg vo6i rohkem, kui diiiisist voolav juga paisub merepinna tasemele vastavate

atmosféiritingimusteni ja pdlemiskambris on reguleeritud t66rohk 7 MPa;

. astme massiosa on iile 88 % ja tahke raketikiituse osa on iile 86 %;
. mis tahes punktis 9A008 nimetatud komponent vi

. raketikiituse isoleerimis- ja kinnitamissiisteemid, mis kasutavad otse mootoriga seotud konstruktsioone,

et tagada tugev mehaaniline side voi toke keemilisele migratsioonile tahke raketikiituse ja kesta isolat-
siooni materjali vahel.

Tehniline mdrkus:

Punkti 9A007.e tihenduses on tugev mehaaniline side vihemalt tahke raketikiituse tugevusega vordne side.

Jargmised komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud tahkekiituse raketi tdukejousiisteemidele:
NB! VT KA PUNKTI 9A108.

. raketikiituse isoleerimis- ja kinnitamissiisteemid, mis kasutavad vooderdusi, et tagada tugev mehaaniline

side voi toke keemilisele migratsioonile tahke raketikiituse ja kesta isolatsiooni materjali vahel;

Tehniline mérkus:

Punkti 9A008.a tihenduses on tugev mehaaniline side vihemalt tahke raketikiituse tugevusega vordne side.

. kiust keritud mootori komposiitkestad, mille libimodt on iile 0,61 m voi mille strukturaalne efektiivsuse

suhe (PV/W)" on iile 25 km;

Tehniline mdrkus:

Strukturaalne efektiivsuse suhe (PV/W)" on plahvatuse surve (P) korrutatuna anuma ruumalaga (V) ja jagatud
rohuanuma kogukaaluga (W).

. diiisid, mille tSukejou tase on iile 45 kN voi mille kori kulumiskiirus on viiksem kui 0,075 mm/s;

. liigutatavad diitisid v3i sekundaarse vedeliku sissepritsega tduke vektorjuhtimise siisteemid, mis voimal-

davad jargmist:
1. telje suhtes igasuunalist likumist iile * 5%
2. nurkvektori poorlemist 20 °[s vdi rohkem voi

3. nurkvektori kiirendust 40 °[s2 vdi rohkem.

Hiibriidsed raketi tdukejbusiisteemid, mille:
NB! VT KA PUNKTE 9A109 ja 9A119.
a. koguimpulss on ile 1,1 MNs vdi

b. tdukejoud vaakumi tingimustes on iile 220 kN.
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9A010

9A011

9A012

9A101

9A104

9A105

9A106

Jargmised spetsiaalselt kanderakettide, kanderakettide tdukejousiisteemide voi kosmosesdidukite jaoks kavan-
datud komponendid, siisteemid ja tarindid:

NB! VT KA PUNKTE 1A002 ja 9A110.

a. komponendid ja struktuurid, millest igaithe mass on iile 10kg ja mis on spetsiaalselt kavandatud
kanderakettide jaoks ja mille valmistamisel on kasutatud punktis 1C007 v&i 1C010 nimetatud metall-
pohiainet, komposiiti, orgaanilist komposiiti, keraamilist pohiainet voi intermetalliliselt tugevdatud materjale;

Mrkus: Kaalupiir ei puuduta ninakoonuseid.

b. komponendid ja tarindid, mis on spetsiaalselt kavandatud punktides 9A005-9A009 nimetatud kande-
rakettide toukejousiisteemide jaoks ja mille valmistamisel on kasutatud punktis 1C007 voi 1C010
nimetatud metallphiainet, komposiiti, orgaanilist komposiiti, keraamilist pohiainet voi intermetalliliselt
tugevdatud materjale;

c. tarindikomponendid ja isolatsioonisiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud aktiivselt kontrollima
kosmosesoiduki tarindite diinaamilist kostet voi deformatsioone;

d. vedelkiitusega impulssrakettmootorid, mille tdukejou ja massi suhe on 1kN/kg vdi suurem ja reakt-
siooniaeg (aeg, mis on vajalik 90 % tdukejdu saavutamiseks stardihetkest) on lithem kui 30 ms.

Otsevoolu-reaktiivmootor, iilehelikiirusel toimuva pdlemisega otsevoolu-reaktiivmootor vdi kombineeritud
tsitkkelmootorid ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid.

NB! VT KA PUNKTE 9A111 ja 9A118.
Jargnevad mehitamata 6husdidukid (UAV), nendega seotud siisteemid, seadmed ja komponendid:
a. mehitamata 6huséidukid, mille on mis tahes jirgmine omadus:

1. autonoomne lennujuhtimise ja navigatsioonivdime (nt inertsiaalse navigatsioonisiisteemiga varus-
tatud autopiloot) voi

2. vdime sooritada juhitav lend viljaspool otsest ndgemisulatust operaatori abiga (nt televisuaalne
kaugjuhtimine);

b. jargmised seotud siisteemid, seadmed ja komponendid:

1. seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 9A012.a nimetatud mehitamata Shusdidukite
kaugjuhtimiseks;

2. muud kui punktis 7A nimetatud juhtimis- v&i kontrollsiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud
integreerimiseks punktis 9A012.a nimetatud mehitamata Shusdidukitesse;

3. seadmed ja komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud mehitatud Shusdidukite konverteerimi-
seks punktis 9A012.a nimetatud mehitamata Shusoidukiteks.

Muud kui punktis 9A001 nimetatud kergekaalulised turboreaktiivmootorid ja turboventilaatormootorid (sh
liitturbiinmootorid):

a. mootorid, millel on mdlemad jargmised omadused:

1. maksimaalne tdukejoud on iile 400 N (paigaldamata mootoril moddetud véirtus), vilja arvatud
tsiviilotstarbelisteks tunnistatud mootorid, mille maksimaalne tdukejéud on iile 8 890 N (paigalda-
mata mootoril mdddetud vaartus), ja

2. kiituse erikulu on vdiksem kui 0,15 kg/N/h (merepinna tasemel muutumatutes ning standardtingi-
mustes);

b. mootorid, mis on kavandatud vdi kohandatud kasutamiseks rakettmiirskudel.
Sondraketid, mille tegevusulatus on vihemalt 300 km.

NB! VT KA PUNKTI 9A004.

Jargmised vedelkiituse rakettmootorid:

NB! VT KA PUNKTI 9A119.

a. muud kui punktis 9A005 nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja
millega saavutatav koguimpulss on 1,1 MNs voi suurem;

b. muud kui punktis 9A005 v&di 9A105.a nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad
terviklikes raketisiisteemides voi mehitamatutel Shusoéidukitel lennuulatusega vihemalt 300 km ja
millega saavutatav koguimpulss on 0,841 MNs vdi suurem.

Muud kui punktis 9A006 nimetatud spetsiaalselt vedelkiitusega raketi tdukejousiisteemide jaoks kavan-
datud siisteemid voi komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes:

a. kuluv vooderdus tduke- voi polemiskambritele;

b. raketi diiiisid;
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9A106

9A107

9A108

9A109

9A110

9A111

9A115

(jatkub)
c. tdukejouvektori juhtimise alamsiisteemid;

Tehniline mérkus:

Niteid punktis 9A106.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. painduvad diiiisid;

2. vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. litkuv mootor voi diiiis;

4. viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid) voi

5. toukejou Rlapid.

d. vedela ja suspensioonilaadse raketikiituse (sh oksiideerijad) reguleerimissiisteemid ja spetsiaalselt nende
jaoks ettendhtud komponendid, mis on loodud vdi kohandatud tootama vibratsioonilises keskkonnas ja
mille védidrtus ruutkeskmiselt on iile 10 g ja sagedusvahemik 20 Hz-2 kHz.

Mrkus: Ainukesed servoventiilid ja pumbad, mis on mddratletud punktis 9A106.d., on jirgmised:

a. servoventiilid, mis on kavandatud voolukiirustele 24 liitrit minutis vdi rohkem absoluutse rohu korral
7 MPa véi rohkem ja mille kdivitumise reaktsiooniaeg on lihem kui 100 ms;

b. vedela raketikiituse pumbad, mille vollikiirus on 8 000 pddret minutis voi rohkem voi mille tiihjen-
dusrohk on 7 MPa voi rohkem.

Muud kui punktis 9A007 nimetatud tahkekiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad terviklikes raketi-
siisteemides vdi mehitamatutel Shuséidukitel lennuulatusega vihemalt 300 km ja millega saavutatav
koguimpulss on 0,841 MNs vdi suurem.

NB! VT KA PUNKTI 9A119.

Muud kui punktis 9A008 nimetatud spetsiaalselt tahkekiituse tdukejousiisteemide jaoks kavandatud
komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

a. rakettmootorite korpused, ja nende isolatsiooni komponendid;
b. raketi diiiisid;
c. tdukejouvektori juhtimise alamsiisteemid.

Tehniline mérkus:

Nuiteid punktis 9A108.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. painduvad diiiisid;

2. vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. liikuv mootor voi diiiis;

4. viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid) voi

5. toukejou Klapid.

Muud kui punktis 9A009 nimetatud hiibriidrakettmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel ja spet-
siaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid.

NB! VT KA PUNKTI 9A119.
Tehniline mdrkus:

Punktis 9A109 tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata chusoidukisiisteeme, mille lennuulatus
iiletab 300 km.

Muud kui punktis 9A010 nimetatud komposiitstruktuurid, -laminaadid ja nendest valmistatud tooted, mis
on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettides vdi 9A104 nimetatud
sondrakettides voi punktides 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106-9A108, 9A116 vdi 9A119 nimetatud
alamsiisteemides.

NB! VT KA PUNKTI 1A002.

Pulseerivad reaktiivmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud
komponendid.

NB! VT KA PUNKTE 9A011 ja 9A118.
Jargmised stardi abiseadmed:

a. vahendid ja seadmed kisitsemise, kontrolli, aktiveerimise ja stardi jaoks, mis on kavandatud voi kohan-
datud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel, punktis 9A012 nimetatud mehitamata
Shusoidukitel voi punktis 9A104 nimetatud sondrakettides;
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9A120

9A350

(jitkub)

b. sdidukid transpordi, kisitsemise, kontrolli, aktiveerimise ja stardi jaoks, mis on kavandatud vdi kohan-
datud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettidel voi punktis 9A104 nimetatud sond-
rakettides.

Jargmised rakettmiirskudes kasutatavad atmosfidri taassisenevad soidukid ja spetsiaalselt nende jaoks ette-
nahtud voi kohandatud komponendid:

a. atmosfidri taassisenevad sdidukid;

b. kuumakaitsekilbid ja nende komponendid, mis on valmistatud keraamilistest v6i kuluvmaterjalidest;
c. kergetest, suure soojamahtuvusega materjalidest valmistatud jahutusradiaatorid ja nende komponendid;
d. elektroonilised seadmed, mis on spetsiaalselt ette ndhtud atmosfdiri taassisenevatele sdidukitele.
Rakettmiirskudes kasutatavad astmestusmehhanismid, eraldamismehhanismid ja astmete vaheseadmed.

Punktis 9A011 vdi 9A111 nimetatud mootorites kasutatavad pdlemisprotsessi reguleerimise seadmed, mis
on kasutatavad rakettmiirskudes.

Muud kui punktis 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 vdi 9A109 nimetatud iksikud raketiastmed,
mis on kasutatavad terviklikes raketisiisteemides vdi mehitamatutel Shusoidukitel lennuulatusega vihemalt

300 km.

Muud kui punktis 9A006 nimetatud vedela raketikiituse mahutid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud punktis
1C111 nimetatud raketikiituste vdi muu vedela raketikiituste jaoks ja mida kasutatakse raketisiisteemides,
millega on véimalik tarnida vihemalt 500 kg kaaluvat 16hkelaengut vahemalt 300 km kaugusele.

Markus: Punktis 9A120 nimetatud muud vedelad raketikiitused holmavad muu hulgas sojaliste kaupade nimekirjas
nimetatud raketikiituseid.

Pihustussiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud vo6i kohandatud paigaldamiseks Shusoidukitele, dhust
kergematele Shusoidukitele voi mehitamata Shusdidukitele ning spetsiaalselt nende jaoks ette nahtud
komponendid:

a. tiielikud pihustussiisteemid, millega on voimalik pihustada vedelat suspensiooni piiskadena, mille kesk-
mine mahuline 14bim66t (VMD) on alla 50 pm voolukiirusel tle 2 liitri minutis;

b. pihustikandurid v&i aerosooli generaatorite siisteemid, millega on vdimalik pihustada vedelat suspen-
siooni piiskadena, mille keskmine mahuline 1dbimd6t (VMD) on alla 50 um voolukiirusel iile 2 Litri
minutis;

c. aerosooli generaatorid, mis on spetsiaalselt ette ndhtud paigaldamiseks punktides 9A350.a ja b nime-
tatud siisteemidele.

Mrkus 1: Aerosooli generaatorid on ohusdidukitele paigaldamiseks spetsiaalselt kavandatud voi kohandatud
seadmed, nditeks diiiisid, trummelpihustid ja sarnased seadmed.

Mrkus 2: Punkt 9A350 ei holma pihustussiisteeme ja komponente, mille puhul on tdestatud, et nendega ei ole
vaimalik pihustada bioloogilisi aineid nakkusohtlike aerosoolidena.

Tehnilised mdrkused:

1. Spetsiaalselt Shustidukitel, ' dhust kergematel Ghusdidukitel " vdi mehitamata ShusGidukitel kasu-
tamiseks ette nihtud pihustite voi diiiiside puhul tuleb piisa suurust moota kasutades iiht allpool
nimetatud meetoditest:

a. Doppleri lasermeetod;
b. parisuunaline laserdifraktsiooni meetod (forward laser difraction method).

2. Punkti 9A350 tihenduses on VMD keskmine mahuline 1abimdot (Volume Median Diameter)
ning veepdhiste siisteemide puhul vordub see keskmise massidiameetrign (MMD — Median Mass
Diameter).
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9B Testimis-, kontrolli- ja tootmisseadmed

9B001 Jargmised spetsiaalselt kavandatud seadmed, instrumentaarium ja kinnitusvahendid gaasiturbiinide valatud
labade, tiivikute v&i labaotsbandaaZide tootmiseks:

a. suunatud tahkumise vdi monokristall-valamise seadmed;

b. keraamilised siidamikud vdi kestad;

9B002 On-line (reaalajas) juhtimissiisteemid, mddteseadmed (kaasa arvatud sensorid) voi automaatsed andme-
kogumis- ja andmetd6tlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 9E003.a nimetatud tehnoloogiat
sisaldavate gaasiturbiinmootorite, nende sdlmede v&i komponentide arendamiseks.

9B003 Seadmed selliste gaasiturbiini harjatihendite tootmiseks voi katsetamiseks, mis on kavandatud tooks otste
kiirusel ile 335 m/s ning temperatuuridel iile 773 K (500 °C), ja spetsiaalselt nende jaoks ettenihtud
komponendid ja abiseadmed.

9B004 Tooriistad, matriitsid voi kinnitusseadmed supersulamist, titaanist voi punktis 9E003.a.3 vdi 9E003.a.6
nimetatud intermetallilistest iihenditest "labad-kettale" tahkisliitmise jaoks.

9B005 On-line (reaalajas) juhtimissiisteemid, mddteseadmed (kaasa arvatud sensorid) voi automaatsed andme-
kogumis- ja andmetootlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud kasutamiseks mis tahes jirgmiste
aerodiinaamiliste torude vdi seadmete juures:

NB! VT KA PUNKTI 9B105.

a. aerodiinaamilised torud, mis on ette nihtud 1,2-kordse helikiiruse (1,2 Machi) v&i suuremate kiiruste
jaoks, vilja arvatud need, mis on spetsiaalselt kavandatud &ppeotstarbel ja mille katsekambri ristldike
suurus (killgmiselt mdddetuna) on vihem kui 250 mm;

Tehniline mdrkus:

Punktis 9B005.a tihendab katsekambri suurus ringi labimdotu, ruudu kiilge voi tdisnurga pikimat kiilge, mis on
moodetud katsekambri ristldike laiemast kohast.

b. seadmed voolukeskkondade simuleerimiseks 5-kordsel (5 Machi) voi suuremal helikiirusel, kaasa
arvatud kaarlahendusega kiivitatavad (hotshot) aerodiinaamilised torud, plasmakaarega kiivitatavad aero-
diinaamilised torud, 166klainetorud, 166klainega kdivitatavad aerodiinaamilised torud, gaasi aerodiinaa-
milised torud ning kerged gaasikahurid voi

c. aerodiinaamilised torud voi seadmed, muud kui kahemddtmelised 16iked, mis vdimaldavad simuleerida
voolamisi, mille korral Reynoldsi arv on iile 25 x 106.

9B006 Akustilise vibratsiooni katseseadmed, mis vdimaldavad tekitada helirdhku 160 dB vdi rohkem (20 pPa
suhtes), arvestusliku viljundvdimsusega 4 kW vdi rohkem katsekambri temperatuuril dle 1273 K
(+1 000 °C), ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud kvartskiittekehad.

NB! VT KA PUNKTI 9B106.

9B007 Seadmed, mis on kavandatud rakettmootorite terviklikkuse kontrolliks, kasutades muid mittepurustavaid
katsevdtteid (NDT) kui planaarne réntgenikiirgus voi keemilised voi fitiisikalised alusanaliiiisid.

9B008 Muundurid, mis on spetsiaalselt projekteeritud katsevoolus seinakatte hddrdetakistuse vahetuks modtmi-
seks iile 833 K (+560 °C) stagnatsioonitemperatuuril.

9B009 Instrumentaarium, mis on spetsiaalselt projekteeritud selliste turbiinmootorite pulbermetallurgiliste rootori-
komponentide tootmiseks, mis kannatavad vilja 60 % tombetugevusest vdi rohkem ja metallitemperatuuri
873 K (600 °C) vdi rohkem.
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9B010

9B105

9B106

9B115

9B116

9B117

Seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud mehitamata dhusdidukite ja punktis 9A012 nimetatud nendega
seotud siisteemide, seadmete ja komponentide tootmiseks.

Aerodiinaamilised torud, mis on ette nihtud 0,9-kordse helikiiruse (0,9 Machi) voi suuremate kiiruste jaoks
ja on kasutatavad rakettmiirskude ja nende alamsiisteemide jaoks.

NB! VT KA PUNKTI 9B005.
Jargmised katsekeskkonnakambrid ja kajavabad ruumid:
a. katsekeskkonnakambrid, mis vdimaldavad simuleerida jirgmisi lennutingimusi:

1. vibratsiooniline keskkond, mille véirtus ruutkeskmiselt on iile 10 g, moéddetuna tithjal aluslaual,
sagedusvahemikus 20 Hz-2 kHz ja edastatav joud on 5 kN vdi rohkem, ja

2. lennukorgus 15 km voi rohkem voi
3. temperatuurivahemik vahemalt 223 K (-50 °C) kuni 398 K (+125 °C);
Tehniline mdrkus:

1. Punkt 9B106.a. kirjeldab siisteeme, mis on suutelised tekitama vibratsioonilist keskkonda iihe lainega (nt
siinuslainega) ning siisteeme, mis on suutelised tekitama juhuslikku lairiba vibratsiooni (st voimsuse
spektrit).

2. Punktis 9B106.a.1 tihendab tithi laud tasast lauda voi pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abi-
detailid.

b. katsekeskkonnakambrid, mis vdimaldavad simuleerida jirgmisi lennutingimusi:

1. akustilist keskkonda, mille iildine helirdhu tase on 140 dB vdi rohkem (20 pPa suhtes) voi arves-
tuslik kogu akustiline nimivaljundvdimsus on 4 kW vdi rohkem, ja

2. lennukdrgus 15 km voi rohkem véi
3. temperatuurivahemik vihemalt 223 K (-50 °C) kuni 398 K (+125 °C).

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktides 9A005-9A009, 9A011, 9A101,
9A105-9A109, 9A111, 9A116-9A119 nimetatud siisteemide, alamsiisteemide ja komponentide tootmi-
seks.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi punktides
9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A104-9A109, 9A111 vdi 9A116-9A119 nimetatud siisteemide, alam-
siisteemide ja komponentide tootmiseks.

Katsepingid ja katsestendid tahke- v3i vedelkiituse rakettide voi rakettmootorite katsetamiseks, millel on
tiks jargmistest omadustest:

a. voimaldavad kisitleda tdukejoudu iile 90 kN voi

b. vdimaldavad samaaegselt modta kolme telje tdukejou komponente.
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9C
9C108

9C110

Materjalid

Muu kui punktis 9A008 nimetatud lahtine isolatsioonimaterjal ja sisevooderdus, mis on mdeldud raketi-
mootorite korpuste jaoks, mida kasutatakse raketimiirskudes voi mis on spetsiaalselt ette nahtud raketi-
miirskude tarbeks.

Tehniline mdrkus:

Punktis 9C108 tahendab rakettmiirsk terviklikke raketisiisteeme ja mehitamata Shusdidukisiisteeme, mille lennuulatus
iiletab 300 km.

Vaiguga immutatud kiudkarkassid ja metalliga kactud kiust eelvormid nendele, komposiitstruktuuridele,
-laminaatidele ja punktis 9A110 nimetatud toodetele, mis on valmistatud kas orgaanilisest pdhiainest voi
metallpdhiainest, kasutades kiud- vdi niitarmeerimist, ja mille eritombetugevus on suurem kui 7,62 x 10* m
ja erimoodul on suurem kui 3,18 x 10 m.

NB! VT KA PUNKTE 1C010 ja 1C210.

Mrkus: Ainsad punktis 9C110 nimetatud vaiguga immutatud kiudprepregmaterjalid on need, milles kasutatakse
vaiku, mille Klaasistumistemperatuur (T,) on pdrast vulkaniseerimist iile 418 K (145 °C) vastavalt ASTM
D4065 voi samavidrsele standardile.



13.3.2006

Euroopa Liidu Teataja

L 74/211

9D
9D001

9D002

9D003

9D004

9D101

9D103

9D104

9D105

Tarkvara

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktides 9A001-9A119, 9B vdi 9E003 nimetatud
seadmete voi tehnoloogia arendamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktides 9A001-9A119 vdi 9B nimetatud seadmete
tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v6i kohandatud punktis 9A nimetatud tdisautomaatse digitaalse mootori
juhtimise (FADEC) kasutamiseks tukejdusiisteemide jaoks voi punktis 9B nimetatud seadmete jaoks:

a. tarkvara tdukejousiisteemide, kosmosekatseseadmete voi atmosfadriohku kasutavate lennumootorite
katseseadmete digitaalelektroonilistes juhtimissiisteemides;

b. torketaluvusega tarkvara, mida kasutatakse tdisautomaatse digitaalse mootori juhtimise (FADEC) siisteemides
tdukejousiisteemide ja nendega seotud katseseadmete jaoks.

Muu tarkvara:

a. 2D voi 3D viskoosse voolamise tarkvara, mida on kontrollitud aerodiinaamilise toru vdi proovilennu
andmetega ja mida vajatakse detailse mootorivoolu modelleerimiseks;

b. tarkvara lennu gaasiturbiinmootorite, nende sdlmede voi komponentide katsetamiseks, mis on spetsiaal-
selt loodud andmete reaalajas kogumiseks, tootlemiseks ja analiiiisiks ning vdimaldab tagasisidega
reguleerimist, kaasa arvatud katse kestel katseartikli voi katsetingimuste diinaamiline muutmine;

c. tarkvara, mis on spetsiaalselt kavandatud suunatud tahkumise voi monokristallide valamise juhtimiseks;

d. tarkvara lihtekoodidena, objektkoodidena voi masinkoodidena, mida on vaja rootori labaotste vaba
liikkumisruumi kontrolli aktiivkompensatsiooni siisteemide kasutamiseks;

Markus: Punkt 9D004.d ei holma tarkvara, mis on installeeritud kontrolli alla mittekuuluvatesse seadmetesse voi
mida vajatakse vaba likumisruumi kontrolli aktiivkompensatsiooni siisteemide hooldustéodel, mis on
seotud kalibreerimise voi remondi voi ajakohastamisega.

e. tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud voi kohandatud punktis 9A012 nimetatud mehitamata
Shusoidukite ja nendega seotud siisteemide, seadmete ja komponentide kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud v3i kohandatud punktis 9B105, 9B106, 9B116 voi 9B117 nimetatud
kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi punktis 9A104 nime-
tatud sondrakettide voi punktis 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 vdi 9A119 nimetatud
alamsiisteemide modelleerimiseks, simuleerimiseks voi projektide integreerimiseks.

Mrkus: Punktis 9D103 nimetatud 'tarkvara' kuulub kontrolli alla, kui ta on kombineeritud punktis 4A102
nimetatud spetsiaalselt kavandatud riistvaraga.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vdi kohandatud punktis 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g,
9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c,
9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 voi 9A118 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tarkvara, mis koordineerib rohkem kui tthe alamsiisteemi funktsioneerimist ja on spetsiaalselt loodud voi
kohandatud kasutamiseks punktis 9A004 nimetatud kanderakettides vdi 9A104 punktis nimetatud sond-
rakettides.
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9E

9E001

9E002

9E003

Tehnoloogia

Markus: Punktides 9E001-9E003 nimetatud gaasiturbiinmootorite ' arendus- voi tootmistehnoloogia™  kuulub
kontrolli alla ka siis, kui seda kasutatakse ''rakendustehnoloogiana'' parandamiseks, iimberehitamiseks
ja kapitaalremondiks. Kontrolli alla ei kuulu: tehnilised andmed, joonised véi dokumentatsioon, mida
vajatakse hooldetGodel ja mis on otseses seoses vigastatud voi kasutamiskdlbmatute vahetatavate osade
kalibreerimise, eemaldamise voi asendamisega, kaasa arvatud terve mootori v6i mootori moodulite asenda-
mire.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 9A001.c, 9A004-9A012, 9A350,
9B v&i 9D nimetatud seadmete voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 9A001.c, 9A004-9A011, 9A350
voi 9B nimetatud seadmete tootmiseks.

NB! "Tehnoloogia" kohta, mis on mdeldud kontrolli alla kuuluvate struktuuride, laminaatide voi materjalide
parandamiseks, vaata punkti 1E002.f.

Muu tehnoloogia:

a. tehnoloogia, mis on vajalik mis tahes jirgmiste gaasiturbiinmootorite komponentide voi siisteemide
arendamiseks voi tootmiseks:

1. gaasiturbiinide labad, tiivikud voi labaotsabandaazid, mis on valmistatud suunatud tahkumisega
(DS) sulamitest vdi monokristallilistest (SC) sulamitest (Milleri indeksi suund 001), mille pinge-
taluvusaeg purunemiseni on temperatuuril 1 273 K (1 000 °C) ja pingel 200 MPa iile 400 tunni ja
mis pShineb moddetud keskmistel vaartustel;

2. mitmekuplilise polemiskambriga poletid, mille keskmine viljundi temperatuur on ile 1 813K
(1 540 °C), voi poletid, mis sisaldavad termiliselt eristatud silindrihiilsse, mittemetallilisi silindri-
hiilsse voi mittemetallilisi kesti;

3. komponendid, mis on valmistatud mis tahes jargmisest materjalist:

a. orgaanilistest komposiitmaterjalidest, mis on kavandatud tooks tile 588 K (+315 °C) tempera-
tuuril;

b. metallpohiainega komposiit, keraamilise pohiaine, intermetalliline tthend vdi punktis 1C007
nimetatud armeeritud intermetalliline materjal voi

c. komposiitmaterjalid, mis on nimetatud punktis 1C010 ja toodetud punktis 1C008 nimetatud
vaikudega.

4. jahutuseta turbiinide labad, tiivikud, labaotsabandaazid v6i muud komponendid, mis on kavan-
datud to0ks gaasijoa temperatuuril 1 323 K (1 050 °C) voi rohkem;

5. jahutusega turbiinide labad, tiivikud, labaotsabandaazid, muud kui punktis 9E003.a.1 nimetatud,
mis on kavandatud t66ks gaasijoa temperatuuril 1 643 K (1 370 °C) voi rohkem;

6. labad-kettale labade kombinatsioonid, kus kasutatakse tahkisliitmist;

7. gaasiturbiinmootorite komponendid, milles kasutatakse punktis 2E003.b nimetatud difusioonkeevi-
tustehnoloogiat;

8. vigastustaluvusega gaasiturbiinmootorite pdérlevad komponendid, mille puhul on kasutatud
punktis 1C002.b nimetatud pulbermetallurgia materjale;

9. gaasiturbiinidele ja kombineeritud tsiikkelmootoritele ettendhtud tdisautomaatse digitaalse mootori
juhtimise (FADEC) siisteemid ning nendega seotud diagnostikakomponendid, andurid ja spetsiaalselt
projekteeritud komponendid;
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9E003

. (jatkub)

10. reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemid ja vastavad reguleerimissiisteemid jargmistele:
a. gaasigeneraatori turbiinidele;
b. ventilaator- vdi elektriturbiinidele;
c. tdukediiiisidele;

Markus 1: Reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemid ja vastavad reguleerimissiisteemid ~punktis
9E003.4.10 ei hdlma sisendvoo juhtlabasid, reguleeritava sammuga ventilaatoreid, reguleerita-
vaid staatoreid voi kompressorite vedelikueemaldamise ventiile.

Markus 2: Punkt 9E003.4.10 ei hdlma reguleeritava gaasivoo geomeetriaga siisteemide ' arendus' - voi
" tootmistehnoloogiat " pératava téuke jaoks.

11. 60nsad tiiviku labad;

. tehnoloogia, mis on vajalik mis tahes jargmise arendamiseks voi tootmiseks:

1. aerodiinaamilistes torudes kasutatavad lennumudelid, mis on varustatud pindanduritega, mis on
voimelised edastama andmed andmekogumissiisteemi, v6i

2. komposiitmaterjalidest propellerite labad voi propellerventilaatorid, mis on vdimelised 0,55-kordse
helikiirusega (0,55 Machi) ja kiiremini lennates vastu votma ile 2 000 kW;

Tehnoloogia, mis on vajalik gaasiturbiinmootorite komponentide arendamiseks voi tootmiseks, kasutades
laser-, veejoa-, elektrokeemilist- (ECM) vdi elektrilahenduslikku (EDM) siivistusmeetodit, et puurida
jargmiste tunnuskombinatsioonidega auke:

1. koik jargmine:
a. siigavus tletab neljakordselt nende labimoddu;
b. libimdodud on viiksemad kui 0,76 mm ja
c. kohtumisnurgad on 25° vdi vihem voi

2. kdik jargmine:
a. siigavus tletab viiekordselt nende labimoddu;
b. 1abimdodud on viiksemad kui 0,4 mm ja
c. kohtumisnurgad on ile 25°

Tehniline mdrkus:

Punkti 9E003.c tihenduses on kohtumisnurk moddetud kandepinna puutujatasandi suhtes kandepinna
punktis, kus augu telg siseneb kandepinda.

d. tehnoloogia helikopterite jouiilekandesiisteemide voi kaldrootori voi kaldtiivaga Shusdidukite jouiilekan-

desiisteemide arendamiseks vOi tootmiseks;

tehnoloogia jirgmiste omadustega diiselkolbmootoritega maismaasdidukite jousiisteemide arendamiseks
vOi tootmiseks:

1. "kasti" ruumala on 1,2 m3 v&i vihem;

2. iildine véljundvdimsus, mis on iile 750 kW vastavalt 80/1269/EMU, ISO 2534 vdi samavéirsetele
siseriiklikele standarditele, ja

3. "kasti" ruumala voimsustihedus on iile 700 kW/mS;
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9E003

9E101

9E102

e. (jatkub)
Tehniline mdrkus:

Punktis 9E003.e on "kasti" ruumala mddratud kolme alljargneval viisil moddetud risti asetseva madte korru-
tisena:

pikkus:  vantvolli pikkus esidgdrikust kuni hooratta pinnani;
laius: kige laiem jirgmistest:
a. valismoot klapikambri kaanest teise klapikambri kaaneni;
b. silindripeade valisservade vaheline kaugus voi
c. hooratta korpuse vilislabimadt;
Rorgus:  suurim jdrgmistest:
a. mdot vintvolli teljest klapikambri kaane (voi silindripea) iilemise tasapinnani pluss kahekordne
kolvikdik voi
b. hooratta korpuse valislabimdot.

f. tehnoloogia, mis on vajalik jirgmiste suure vdimsusega diiselmootoritele spetsiaalselt projekteeritud
komponentide tootmiseks:

1. tehnoloogia, mis on vajalik mootorisiisteemide tootmiseks, mille koik jirgmised komponendid on
valmistatud punktis 1C007 nimetatud keraamilistest materjalidest:

a. silindrihiilsid;

b. kolvid;

c. silindripead ja

d. tks voi mitu muud komponenti (nt viljalaskeavad, turbolaadurid, klapi juhtpuksid, klapisdlmed
voi isoleeritud kiituse sissepritsediiiisid);

2. tehnoloogia, mis on vajalik iiheastmelise kompressoriga turbolaadurite siisteemide tootmiseks, millel
on koik jargmised omadused:

a. tootavad rohkude suhtel 4:1 voi kdrgemal;
b. libivoolav mass on 30-130 kg minutis ja
¢. kompressorit voi turbiini ldbiva voo ristldikepindala muutmise voimalus;

3. tehnoloogia, mis on vajalik kiituse sissepritsesiisteemide tootmiseks, millel on spetsiaalselt kavandatud
mitut sorti kiituse (nt diisel- voi reaktiivkiitus) kasutamise véimalus, mis katab viskoossusvahemiku
alates diiselkiitusest (2,5 ¢St 310,8 K (37,8 °C)) kuni bensiinini (0,5 ¢St 310,8 K (37,8 °C)) ja millel
on molemad jirgmised omadused:

a. sissepritsitava kiituse hulk on iile 230 mm? iihe sissepritse kohta iihte silindrisse ja

b. spetsiaalne projekteeritud elektrooniline juhtimisfunktsioon, mis voimaldab sobivate andurite abil
olenevalt kiituse omadustest automaatselt seadistada turbolaaduri kiirusregulaatorit nii, et
sdiliksid samad po6rdemomendi karakteristikud;

g. tehnoloogia, mis on vajalik tahke, gaasfaasilise voi vedelikkelmelise (vdi nende kombinatsioonid) méir-
dega maddritavate silindriseintega suure vdimsusega diiselmootorite arendamiseks vdi tootmiseks, mis
voimaldavad iile 723 K (450 °C) tootemperatuuri moddetuna kolvi tilemises surnud seisus silindriseinal
tilemise kolvirdnga kohal.

Tehniline mdrkus:

Suure voimsusega diiselmootorid on diiselmootorid, mille keskmine spetsiifiline efektiiviohk kolvi pdhjale tootakti
kestel, tuletatuna pidurdatava véljundvdimsuse mootmistest, on 1,8 MPa voi rohkem mdddetuna poorlemissage-
dusel 2 300 podret minutis, tingimusel et nende nimipoorlemissagedus oleks 2 300 pédret minutis voi rohkem.

Tehnoloogia ildmiarkusele vastav tehnoloogia, mis on wvajalik punktides 9A101, 9A104-9A111,
9A115-9A119 nimetatud kaupade arendamiseks ja tootmiseks.

Tehnoloogia ildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi
punktides 9A005-9A011, 9A101, 9A104-9A111, 9A115-9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116,
9B117, 9D101 voi 9D103 nimetatud kaupade kasutamiseks.
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I LISA
UHENDUSE ULDINE EKSPORDILUBA nr EU001
(vastavalt mddruse (EU) nr 1334/2000 artiklile 6)

Vilja andnud: Euroopa Uhendus

1. osa

Kiesolev ekspordiluba hdlmab jirgmist:

koik kiesoleva madruse I lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaubad, vilja arvatud 2. osas esitatud kaubad.

— 0C001

— 0C002

— 0D001

— 0E001

— 1A102

— 1C351

— 1C352

— 1C353

— 1C354

— 7E104

— 9A009.a

— 9A117

2. osa

Koik IV lisas miiratletud kaubad.

Looduslik uraan, vaesestatud uraan voi toorium metalli, sulami, keemilise ithendi voi kontsentraadi kujul ja
materjalid, mis sisaldavad mis tahes eelnevalt nimetatud tihendit voi ithendeid.

Lohustuvad erimaterjalid, muud kui IV lisas nimetatud.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud vo6i kohandatud 0. kategoorias nimetatud kaupade arendamiseks,
tootmiseks v3i kasutamiseks, kuivdrd see on seotud punktiga 0C001 vai punkti 0C002 IV lisast vilja
arvatud kaubanimetustega.

Tuumatehnoloogia mirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette ndhtud 0. kategoorias nimetatud kaupade
arendamiseks, tootmiseks vdi kasutamiseks, kuivdrd see on seotud punktiga 0C001 vdi punkti 0C002 IV lisast
vilja arvatud kaubanimetustega.

Korduvkiillastatud piirolitiisitud siisinik-stisinik-komponendid, mis on ette ndhtud kasutamiseks punktis
9A004 nimetatud kanderakettides v6i punktis 9A104 nimetatud sondrakettides.

Inimpatogeenid, zoonoosid ja toksiinid.

Loompatogeenid.

Geneetilised elemendid ja geneetiliselt muundatud organismid.
Taimpatogeenid.

Tehnoloogia, mis on ette nihtud lennujuhtimise ja tdukejou andmete integreerimiseks lennujuhtimissiis-
teemi, et optimeerida raketisiisteemide trajektoori.

Hiibriidsed raketi tdukejdusiisteemid, mille koguimpulss on iile 1,1 MNs.

Rakettmiirskudes kasutatavad astmestusmehhanismid, eraldamismehhanismid ja astmete vaheseadmed.

3. osa

Kdesolev ekspordiluba kehtib kogu ithenduses jirgmistesse sihtkohtadesse suunduva ekspordi osas:

Austraalia
Kanada

Jaapan

Uus-Meremaa

Norra

Sveits

Ameerika Uhendriigid
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Mrkus: 2. ja 3. osa voib muuta iiksnes kooskdlas nende asjaomaste iilesannete ja kohustustega, mida iga likkmesriik on votnud

1)

tuumarelva leviku tokestamise rahvusvahelise korra ja ekspordi kontrollimise korra raames ning kooskdlas iga likmesriigi
avaliku julgeoleku huvidega, mis kajastuvad tema kohustuses otsustada kahesuguse kasutusega kaupade ekspordilubade
taotluste iile vastavalt kdesoleva mddruse artikli 6 loikele 2.

Konealuse loa kasutustingimused ja -nduded

Uldluba ei tohi kasutada, kui eksportija asukohaliikmesriigi pidev asutus on eksportijat teavitanud, et kdnealused
kaubad on ette ndhtud kasutamiseks voi neid saab kasutada tervikuna voi osaliselt keemia-, tuuma- vdi bioloogiliste
relvade voi teiste tuumaldhkeseadmete arendamiseks, tootmiseks, kisitlemiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, ladusta-
miseks, avastamiseks, identifitseerimiseks voi levitamiseks voi selliste relvade kanderakettide arendamiseks, tootmiseks,
hooldamiseks vdi ladustamiseks, voi kui eksportija teab, et konealuseid kaubad on ette ndhtud selliseks kasutuseks.

Uldluba ei tohi kasutada, kui eksportija asukohaliikmesriigi padev asutus on eksportijat teavitanud sellest, et kdne-
alused kaubad on ette nihtud vdi neid saab kasutada kdesoleva mdiiruse artikli 4 16ikes 2 nimetatud sdjaliseks
16ppkasutuseks riigis, mille suhtes kehtib EL, OSCE vdi URO relvaembargo, vdi kui eksportija teab, et kdnealused
kaubad on ette nihtud selliseks kasutuseks.

Uldluba ei tohi kasutada, kui asjaomased kaubad eksporditakse tollivabasse tsooni v&i vabalattu, mis asub selle loaga
holmatud sihtkohas.

Liikmesriigid madravad kindlaks tildloa kasutamise kohta lisatud registreerimis- ja aruandenduded ning lisateabe, mida
liikmesriik, kust eksportimine toimub, voib nduda konealuse loa alusel eksporditavate kaupade kohta. Nende nduete
aluseks peavad olema nduded, mille kdnealuseid lube andvad likkmesriigid on kehtestanud ildiste ekspordilubade
kasutamise kohta.
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Il a LISA
(ndidisvorm)

(vastavalt artikli 10 15ikele 1)

EUROOPA UHENDUS KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORT (maarus (EU) nr .. .)
1 1. Eksportija nr 2. ldentifitseerimisnumber 3. Kehtivusaeg
(vajaduse korral)
4. Kontaktandmed
5. Kaubasaaja 6. Véljaandev asutus
7. Agent/esindaja (kui erineb eksportijast) nr
é 8. Paritoluriik (vajaduse korral) Kood ()
o)
-
9. Lahteriik (vajaduse korral) Koed (1)
10. Ldppkasutaja (kui erineb kaubasaajast) 11. Liikkmesriik, kus kaubad praegu v&i tulevikus asuvad | Kood (1)
12. Lilkmesrikk, kus kavatsetakse teostada ekspordi tolli- | Kood (1)
protseduurid
— 13. Loplik sihtriik Kood (")
1
14. Kaupade kirjeldus (?) 15. Kauba kood 186. Kontrolinime-
(vajaduse korral) kirja nr

17. Vaaring ja maksumus | 18. Kauba kogus
(vajaduse korral)

19. Loppkasutus 20. Lepingu kuupéev 21. Ekspordi tolliprotseduur
(vajaduse korral)

22. Siseriiklike digusaktide kohaselt ndutav lisateave (tapsustada blanketil)

Liilkmesriikide valmistrikitud
teabe jaoks

Taidab véljaandev asutus

AllKiri Tempel
Véljaandev asutus

Kuupéev

(") Vt maarus (EU) nr 1172/95 (EUT L 118, 25.5.1995, Ik 10), nagu seda on hiljem muudetud.
(3) Vajaduse Kkorral vaib kifjelduse esitada kéesoleva vormi Uhe v8i mitme lisana (1bis). Sel juhul méarkida sellesse lahtrisse lisade tépne arv.
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EUROOPA UHENDUS

KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORT (maarus (EU) nr .. )

1a | 1. Eksportija

2. Identifitseerimisnumber

14. Kaupade kirjeldus

15. Kauba kood

18. Kontrollnimekirja

17. Véaaring ja
maksumus

18.

Kauba kogus

LUBA

14. Kaupade kirjeldus

15. Kauba kood

18. Kontrollnimekirja

17. Véaaring ja
maksumus

18.

Kauba kogus

14. Kaupade kirjeldus

15. Kauba kood

16. Kontrollnimekirja

17. Vaaring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Vaaéring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 18. Kontrollnimekirja nr
17. Vaaring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 18. Kontrollnimekirja nr
17. Véaaring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 18. Kontrollnimekirja nr
17. Véaaring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekirja nr
17. Vaaring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekifja nr
17. Vaaéring ja 18. Kauba kogus
maksumus
14. Kaupade kirjeldus 15. Kauba kood 16. Kontrollnimekitja nr

17. Vaaring ja
maksumus

18.

Kauba kogus
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Mérkus: veeru 1. osasse Kirjutage olemasolev kogus ja 24. veeru 2. osasse selle tottu mahaarvatud kogus.

23. Netokogus/vaartus (netomass/muu Uhik)

24. Numbritega

25. Mahaarvatud kogus/mak-
sumus sdnadega

26. Tollidokument (liik ja
number) v3i véljavbte (nr)
ja mahaarvamise kuupaev

27. Liikmesriik, nimi ja allkiri,
mahaarvamisele viitav tempel
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b LISA
EKSPORDI ULDLUBADE AVALDAMISE UHISNOUDED

(vastavalt artikli 10 15ikele 3)

1. Ekspordi iildloa nimetus
2. Luba viljaandev asutus

3. Kehtivus EU territooriumil. Kasutatakse jargmist teksti:

"Kiesolev ekspordi iildluba vastab miruse (EU) nr 1334/2000 artikli 6 1dike 2 nduetele. Vastavalt nimetatud maéruse
artikli 6 16ikele 2 kehtib kdesolev luba koikides Euroopa Uhenduse liikmesriikides".

4. Asjaomased kaubad: kasutatakse jargmist sissejuhatavat teksti:

"Kdesolev ekspordiluba hdlmab jargmist"”

5. Asjaomased sihtkohad. Kasutatakse jargmist sissejuhatavat teksti:

"Kdesolev ekspordiluba kehtib jargmistesse sihtkohtadesse suunduva ekspordi osas”

6. Tingimused ja nduded
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IV LISA
(mézruse (EU) nr 1334/2000 artikli 21 16ikes 1 osutatud nimekiri)

Kanded ei sisalda alati I lisas esitatud tiielikku kauba kirjeldust ja sellega seotud mirkusi. (') Tiielik kaupade
kirjeldus esitatakse iiksnes I lisas.

Kauba nimetamine kiesolevas lisas ei mdjuta I lisas esitatud masstooteid kisitlevate tingimuste kohaldamist.

1C001

1C101

1D103

1E101

1E102

6B008

6B108

1C239

1E201

3A229

3A232

I jagu
(siseriikliku iildloa kasutamine ithendusesiseses kaubanduses)
Varjamistehnoloogia alla kuuluvad kaubad

Materjalid, mis on spetsiaalselt ette nidhtud kasutamiseks elektromagnetlainete neelajatena, vdi omajuhti-
vuslikud polimeerid.

NB! VT KA PUNKTI 1C101.

Muud kui punktis 1C001 nimetatud, rakettmiirskudes ja raketimiirskude alamsiisteemides vdi punktis
9A012 nimetatud mehitamata Shusdidukites kasutatavad materjalid ja seadmed, mis vihendavad nende
margatavust, nagu radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-/infrapuna- ja akustilised signaalid.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt ette nihtud selliste vdhendatud mirgatavusega signaalide analiiiisiks nagu
radarikiirte tagasipeegeldumine, ultraviolett-/infrapuna- voi akustiliste signaalid.

Tehnoloogia iildmirkustele vastav tehnoloogia punktis 1C101 vdi 1D103 nimetatud kaupade kasutami-
seks.

Tehnoloogia iildmarkustele vastav tehnoloogia punktis 1D103 nimetatud tarkvara arendamiseks.

Impulssradari modtesiisteemid, mis on ette ndhtud tagasikiirgumise ristldike médramiseks, kui kiiratava
impulsi pikkus on 100 ns voi lithem, ning nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid.

NB! VT KA PUNKTI 6B108.

Modtesiisteemid, mis on spetsiaalselt kavandatud radari tagasikiirgumise ristldike modtmiseks ja on
kasutatavad rakettmiirskudel ja nende alamsiisteemides.

Uhenduse strateegilise kontrolli alla kuuluvad kaubad

Brisantlohkeained, muud kui s6jaliste kaupade nimekirjas nimetatud, voi ained voi segud, mis sisaldavad
neid iile 2 massiprotsendi ja mille kristalne tihedus on iile 1,8 gfcm® ja detonatsiooni kiirus iile
8 000 m/s.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud punktis 1C239 nimetatud kaupade
kasutamiseks.

Siititesiisteemid ja vastavad suure voolu impulssgeneraatorid ...

NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.

Detonaatorid ja mitmepunktilised siiiitesiisteemid ...

NB! VT KA SOJALISTE KAUPADE NIMEKIRJA.

(") Erinevused I ja IV lisa sGnastuses/reguleerimisalas on mirgitud poolpaksus kursiivkirjas.
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3E201

6A001

6A001.a.1.b.

6A001.a.2.a.2.

6A001.a.2.a.3.

6A001.a.2.a.6.

6A001.a.2.b.

6A001.a.2.c.

6A001.a.2.e.

6A001.a.2.f.

6D003.a.

8A002.0.3.

8E002.a.

Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia punktis 3A229 voi 3A232 nimetatud seadmete kasutamiseks.
Akustika:

Objektide avastamise ja asukoha kindlaksmédramise siisteemid, millel on mis tahes jirgmine omadus:
1. saatesagedus alla 5 kHz;

6. ette nihtud taluma ...

Hiidrofonid ... Sisaldavad ...

Hiidrofonid ... Omavad mis tahes ...

Hiidrofonid ... Kavandatud ...

Jarelveetavad akustiliste hiidrofonide voresiisteemid ...

Andmetootlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud reaalajas kasutamiseks jirelveetava akustiliste
hiidrofonide voresiisteemidele, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiir-
kondade tootlemis- ja korreleerimisvoimalused, kaasa arvatud spektraalanaliitis, numbriline filtratsioon
ning kiiremoodustamine, kasutades kiiret Fourier’ podret voi teisi muundamisvotteid ja -meetodeid.

Merepdhja voi lahe kaablisiisteemid, mis:
1. sisaldavad ... hiiddrofone ... vdi
2. sisaldavad hiidrofonigrupi tihendatud signaali mooduleid ...

Andmetootlusseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud reaalajas kasutamiseks merepohja- voi lahe
kaablisiisteemides, mis on kasutaja programmeeritavad ning milles on aja ja sageduspiirkondade toot-
lemis- ja korreleerimisvdimalused, kaasa arvatud spektraalanaliiiis, numbriline filtratsioon ning kiiremoo-
dustamine, kasutades kiiret Fourier'’ pooret voi teisi spektrimuundamisvdtteid ja -meetodeid.

Tarkvara akustiliste andmete tdotlemiseks reaalajas.

Jargmised miiravdhendamissiisteemid, mis on kavandatud kasutamiseks 1 000 tonnise ja suurema vee-
véljasurvega laevadel:

b) aktiivsed miiravahendamis- ja miirakdrvaldamissiisteemid voi spetsiaalselt jouiilekandesiisteemi jaoks
projekteeritud magnetlaagrid ning selles sisalduvad elektroonilised juhtimissiisteemid, mis véimaldavad
aktiivselt vdhendada seadmete vibratsiooni, tekitades antimiira voi antivibratsiooni signaale otse
miiraallikasse.

Tehnoloogia veealuse miira vihendamiseks spetsiaalselt kavandatud soukruvide arendamiseks, tootmiseks,
parandamiseks, remontimiseks voi uuendamiseks (uuesti to6tlemine).

Uhenduse strateegilise kontrolli alla kuuluvad kaubad - Kriiptograafia — 5. kategooria, 2. osa

5A002.a.2.

5D002.c.1

5E002

7A117

Seadmed, mis on kavandatud voi kohandatud kriiptoanaliiiitiliste funktsioonide tditmiseks.

Uksnes tarkvara, millel on punktis 5A002.a.2 nimetatud seadmete tunnuseid vdi mis simuleerib nende
funktsioone.

Uksnes tehnoloogia punktis 5A002.a.2 vdi 5D002.c.] nimetatud kaupade arendamiseks, tootmiseks voi
kasutamiseks.

MTCR-tehnoloogia

Rakettmiirskudel kasutatavad juhtimisseadmed, mis on voimelised saavutama siisteemset tipsust 3,33 % voi
vihem lennuulatusest (nt samavdrdne tdendosusring (CEP) 10 km voi vdiksem kaugusel 300 km), vilja
arvatud "juhtimisseadmed ", mis on kavandatud rakettmiirskude jaoks, mille lennuulatus on alla
300 km, voi mehitatud Shusoidukite jaoks.
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7B001

7B003

7B103

7D101

7E001

7E002

7E101

9A004

9A005

9A007 a.

9A008.d.

9A104

9A105.a.

Testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmed eespool punktis 7A117 nimetatud seadmetele.

Markus: Punkt 7B001 ei hdlma I voi Il hooldustasemele vajalikke testimis-, kalibreerimis- ja reguleerimisseadmeid.
Seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud eespool punktis 7A117 nimetatud seadmete tootmiseks.
Tootmisvarustus, mis on spetsiaalselt ette ndhtud eespool punktis 7A117 nimetatud seadmete tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud eespool punktis 7B003 vdi 7B103 nimetatud seadmete kasutami-

seks.

Tehnoloogia ildméarkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktis 7A117, 7B003, 7B103
vdi 7D101 nimetatud seadmete voi tarkvara arendamiseks.

Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktides 7A117, 7B003 ja
7B103 nimetatud seadmete tootmiseks.

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia, mis on ette nihtud eespool punktides 7A117, 7B003,
7B103 ja 7D101 nimetatud seadmete kasutamiseks.

Kanderaketid, millega on véimalik toimetada vihemalt 500 kg kasulikku lasti vihemalt 300 km
kaugusele.

NB! VT KA PUNKTI 9A104.
Miirkus 1: Punkt 9A004 ei holma kasulikku lasti.

Vedelkiitusega rakettide tdukejousiisteemid, mis sisaldavad punktis 9A006 nimetatud siisteeme voi
komponente, mis on kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nime-
tatud sondrakettides.

NB! VT KA PUNKTE 9A105 ja 9A119.

Tahkekiituse tdukejdusiisteemid, mis on kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi
punktis 9A104 nimetatud sondrakettides ja millel on mis tahes jirgmine omadus:

NB! VT KA PUNKTI 9A119.

a) koguimpulss on iile 1,1 MNs.

Jargmised komponendid, mis on spetsiaalselt kavandatud tahkekiituse raketi tdukejdusiisteemidele:

NB! VT KA PUNKTI 9A108.c.

d) liigutatavad diiiisid voi sekundaarse vedeliku sissepritsega touke vektorjuhtimise siisteemid, mis on
kasutatavad punktis 9A004 nimetatud kanderakettides voi punktis 9A104 nimetatud sondraket-
tides ja mis vdimaldavad jirgmist:

1. telje suhtes igasuunalist liikumist ile + 5%
2. nurkvektori poo6rlemist 20°[s voi rohkem vdi
3. nurkvektori kiirendust 40°/s? vdi rohkem.

Sondraketid, mis on viimelised toimetama vihemalt 500 kg kasulikku lasti vihemalt 300 km kaugusele.

NB! VT KA PUNKTI 9A004.

Jargmised vedelkiituse rakettmootorid:

NB! VT KA PUNKTI 9A119.

a) muud kui punktis 9A005 nimetatud vedelkiituse rakettmootorid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes ja
millega saavutatav koguimpulss on 1,1 MNs véi iile selle; vilja arvatud vedelkiituse apogeemootorid,

mis on konstrueeritud véi kohandatud satelliitide jaoks kasutatavaks ning millel on koik jargmised
omadused:

1. diiiisi kéri libiméot on 20 mm voi vihem ja

2. polemiskambri réhk on 15 baari véi madalam.
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9A106.c.

9A108.c.

9A116

9A119

9B115

9B116

9D101

9E001

Muud kui punktis 9A006 nimetatud spetsiaalselt vedelkiitusega raketi tdukejousiisteemide jaoks kavan-
datud siisteemid voi komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudes:

¢) tdukejduvektori juhtimise alamsiisteemid, vilja arvatud need, mis on kavandatud raketisiisteemidele,
mis ei véimalda vihemalt 500 kg kasuliku lasti toimetamist vihemalt 300 km kaugusele.

Tehniline mdrkus:

Nuiteid punktis 9A106.c kirjeldatud tGukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. painduvad diiiisid;

2. vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. litkuv mootor voi diiis;

4. viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid) voi

5. toukejou Klapid.

Muud kui punktis 9A008 nimetatud spetsiaalselt tahkekiituse tdukejousiisteemide jaoks kavandatud
komponendid, mis on kasutatavad rakettmiirskudel:

¢) tdukejduvektori juhtimise alamsiisteemid, vilja arvatud need, mis on kavandatud raketisiisteemidele,
mis ei voimalda vihemalt 500 kg kasuliku lasti toimetamist vihemalt 300 km kaugusele.

Tehniline mdrkus:

Nuiteid punktis 9A108.c kirjeldatud toukejou vektori juhtimise meetoditest:
1. painduvad diiiisid;

2. vedeliku voi sekundaargaasi sissepritse;

3. litkuv mootor voi diiiis;

4. viljuva gaasijoa korvalekallutamine (joa labad voi sondid) voi

5. toukejou klapid.

Jargmised rakettmiirskudes kasutatavad atmosfdiri taassisenevad sdidukid ja spetsiaalselt nende jaoks ette-
nihtud v6i kohandatud komponendid, vilja arvatud need atmosfiiri taassisenevad sdidukid, mis on
kavandatud kandma mitterelvastuslikku lasti;

a) atmosféddri taassisenevad soidukid;

b) kuumakaitsekilbid ja nende komponendid, mis on valmistatud keraamilistest vdi kuluvmaterjalidest;
¢) kergetest, suure soojamahtuvusega materjalidest valmistatud jahutusradiaatorid ja nende komponendid;
d) elektroonilised seadmed, mis on spetsiaalselt ette nihtud atmosféiri taassisenevatele sdidukitele.

Muud kui eespool punktis 9A005 vdi 9A007.a nimetatud iiksikud raketiastmed, mis on kasutatavad
terviklikes raketisiisteemides vdi mehitamatutel dhusdidukitel ja mis on véimelised toimetama vihemalt
500 kg kasulikku lasti vihemalt 300 km kaugusele.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud eespool punktides 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119 nimetatud siisteemide, alamsiisteemide ja komponentide tootmi-
seks.

Tootmisseadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud eespool punktis 9A004 nimetatud kanderakettide voi
punktides 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119 nime-
tatud siisteemide, alamsiisteemide ja komponentide tootmiseks.

Tarkvara, mis on spetsiaalselt loodud eespool punktis 9B116 nimetatud kaupade kasutamiseks.

Tehnoloogia ildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A004, 9A005, 9A007 .a.,
9A008.d., 9B115, 9B116 vdi 9D101 nimetatud seadmete vdi tarkvara arendamiseks.
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9E002 Tehnoloogia iildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A004, 9A005, 9A007.a,
9A008.d, 9B115 vdi 9B116 nimetatud seadmete tootmiseks.

Mrkus: " Tehnoloogia" kohta, mis on mdeldud kontrolli alla kuuluvate struktuuride, laminaatide v6i materjalide
parandamiseks, vaata punkti 1E002.f.

9E101 Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik eespool punktides 9A104, 9A105.a,
9A106.c, 9A108.c, 9A116 vdi 9A119 nimetatud kaupade arendamiseks ja tootmiseks.

9E102 Tehnoloogia tildmirkusele vastav tehnoloogia kasutamiseks eespool punktides 9A004, 9A005, 9A007.a,
9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c., 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 voi 9D101 nimetatud
kanderakettides.

— Erandid:

IV lisa ei holma jirgmisi MTCR-tehnoloogia alla kuuluvaid kaupu, mis:

1) antakse ile tellimuste alusel, mille on esitanud Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) vastavalt lepingulisele suhtele voi mille
annab ile ESA oma ametlike kohustuste tditmiseks;

2) antakse iile tellimuste alusel, mille on esitanud liikmesriigi kosmoseagentuur vastavalt lepingulistele suhetele vdi mille
annab iile siseriiklik kosmoseagentuur oma ametlike kohustuste taitmiseks;

3) antakse iile tellimuste alusel, mis on esitatud seoses kahe vdi enama Euroopa riigi valitsuse poolt allkirjastatud
ithenduse kosmoselendude arendus- ja tootmisprogrammidega vastavalt lepingulistele suhetele;

4) antakse iile likkmesriigi riiklikult kontrollitava kosmodroomi territooriumil, vilja arvatud juhul, kui konealune liik-
mesriik kontrollib selliseid iileandmisi vastavalt kdesoleva mddruse tingimustele.

II jagu
(siseriiklikku iildluba ei kasutata iithendusesiseses kaubanduses)
Keemiarelvade konventsiooni (CWC) alla kuuluvad kaubad

1C351.d.4. Ritsiin

1C351.d.5. Saksitoksiin

Tuumatarneriikide grupi tehnoloogia alla kuuluvad kaubad
[ lisa kogu 0. kategooria sisaldub IV lisas, vilja arvatud jirgmised:

— 0C001: antud kaubanimetus ei sisaldu IV lisas;

— 0C002: antud kaubanimetus ei sisaldu IV lisas, vilja arvatud jirgmised 1ohustuvad erimaterjalid:

a) eraldatud plutoonium;

b) uraaniisotoobi U235 voi U233 suhtes iile 20 % rikastatud uraan;

— 0D001  (tarkvara) sisaldub IV lisas, vilja arvatud sedavord, kui see on seotud punktiga 0C001 vdi
punkti 0C002 kaubanimetustega, mis on IV lisast vilja arvatud;

— O0E001  (tehnoloogia) sisaldub IV lisas, vilja arvatud sedavérd, kui need on seotud punktiga 0C001 vdi
punkti 0C002 kaubanimetustega, mis on IV lisast vilja arvatud.

NB! Punktide 0C003 ja 0C004 osas iiksnes kasutamisel tuumareaktorites (punktis 0A001.a).
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1B226

1C012

1B231

1B233

1C233

1C235

1E001

1E201

Elektromagnetilised isotoopseparaatorid, mis on kavandatud voi varustatud ithe voi mitme iooniallikaga,
vdimaldades maksimaalset ioonkiirte voolu 50 mA vdi rohkem.

Markus: Punkt 1B226 holmab separaatoreid:
a) mis voimaldavad rikastada stabiilseid isotoope;

b) millel mélemad, nii iooniallikad kui ka kollektorid, voivad asuda kas magnetviljas voi vdljaspool
magnetvilja.

Jargmised materjalid:

Tehniline_mdrkus:

Neid materjale kasutatakse enamasti tuumasoojusallikate puhul.
b) eelnevalt eraldatud neptuunium-237 mis tahes kujul.

Mrkus: Punkt 1C012 ei hdlma saadetisi, milles neptuunium-237 sisaldus on 1 gramm vdi vihem.
Triitiumi tootmisrajatised vdi -tehased ning seadmed nende jaoks:

a) tootmisrajatised voi -tehased triitiumi tootmiseks, taastamiseks, ekstraheerimiseks, kontsentreerimiseks
voi kiitlemiseks;

b) seadmed triitiumi tootmisrajatiste vdi -tehaste jaoks jargmiselt:

1. vesinik- vdi heeliumijahutusmoodulid jahutusvéimega 23K (=250 °C) voi sellest madalamale ning
soojusdrastamisvoimega 150 W vdi rohkem;

2. vesiniku isotoopide kogumis- ja puhastussiisteemid, mis koguvad ja puhastavad metallhiidriidide
keskkonnas.

Liitiumi isotoopide eraldusrajatised vdi -tehased ning seadmed nende jaoks:
a) rajatised voi tehased liitiumi isotoopide eraldamiseks;
b) seadmed liitiumi isotoopide eraldamiseks jargmiselt:
1. tdidetud vedelik-vedelik-vahetuskolonnid, mis on spetsiaalselt kavandatud liitiumamalgaamidele;
2. clavhobeda voi liitiumamalgaami pumbad;
3. liitiumamalgaami elektrolitiisikambrid;
4. aurustid kontsentreeritud liitiumhiidroksiidilahuste jaoks.

Liitium, mida on liitium-6 isotoobi (°Li) suhtes rikastatud {ile selle isotoobi looduslikult esineva sisalduse,
ning tooted ja seadmed, mis sisaldavad rikastatud liitiumi jargmiselt: elementkujul, sulamitena, ithenditena,
liitiumi sisaldavate segudena, nendest valmistatud toodetena, kdigi eelkirjeldatute heitmete voi jadtmetena.

Mirkus: Punkt 1C233 ei holma termoluminestsentsdosimeetreid.

Tehniline mdrkus:

Liitium-6 looduslik sisaldus on ligikaudu 6,5 massiprotsenti (7,5 aatomprotsenti).

Triitium, triitiumitthendid, triitiumi sisaldavad segud, milles triitiumiaatomite suhe vesinikuaatomite suhtes
on suurem kui 1:1000, ning neid sisaldavad tooted ja seadmed.

Muirkus: Punkt 1C235 ¢i holma kaupu ega seadmeid, milles triitiumisisaldus on kuni 1,48 x 10> GBq (40 Ci).

Tehnoloogia tildmérkusele vastav tehnoloogia punktis 1C012.b nimetatud seadmete voi materjalide aren-
damiscks vOi tootmiseks.

Tehnoloogia tldmirkusele vastav tehnoloogia punktides 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 ja 1C235 nime-
tatud kaupade kasutamiseks.
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3A228

3A231

3E201

6A203

6A225

6A226

Liilitusseadmed:

a) kiilmkatoodiga lambid, gaasiga tdidetult vdi mitte, mis tootavad analoogiliselt kaitsesidemikuga ja
millel on koik jirgmised omadused:

1. sisaldavad kolme voi enamat elektroodi;
2. anoodpinge tippnimivaartusega 2,5 kV vdi rohkem;
3. anoodvoolu tippnimivédrtus 100 A voi rohkem ja
4. anoodi viiteaeg 10 ps voi vihem;
Mrkus: Punkt 3A228 holmab gaastditega kriitrone ja vakuumspriitrone.
b) timberlillitatavad sidevahemikud, mille] on mdlemad jirgmised omadused:
1. anoodi viiteaeg 15 ps voi vihem ja
2. tippnimivoolutugevus 500 A voi rohkem.
Neutronite genereerimise siisteemid, kaasa arvatud lambid, millel on mélemad jirgmised omadused:
a) nad on ette nihtud tooperatsioonide tditmiseks ilma vilise vaakumsiisteemita ja
b) triitium-deuteerium tuumareaktsiooni esilekutsumiseks kasutatakse elektrostaatilist kiirendamist.

Tehnoloogia tildmarkusele vastav tehnoloogia, mis on vajalik punktides 3A228.a, 3A228.b vdi 3A231
nimetatud seadmete kasutamiseks.

Kaamerad ja komponendid, muud kui punktis 6A003 nimetatud:

a) mehaanilised poordpeegelkaamerad ja spetsiaalselt nende jaoks ettendhtud komponendid:
1. kaaderkaamerad, mille salvestuskiirus on iile 225 000 kaadri sekundis;
2. vootkaamerad, mille kirjutuskiirus on le 0,5 mm mikrosekundis.

Markus: Punktis 6A203.a kuuluvad selliste kaamerate komponentide hulka siinkroniseeriva elektroonika
moodulid ning rootorikoostud, mis koosnevad turbiinidest, peeglitest ja laagritest.

Kiiruse mootmise interferomeetrid, mis on ette nahtud ile 1 km/s kiiruste modtmiseks ajavahemike viltel,
mis on lithemad kui 10 ps.

Markus: Punkt 6A225 holmab kiiruse mootmise interferomeetreid, nagu kiiruse interferomeeter-siisteem mis tahes
reflektori jaoks (VISAR) ja Doppleri laserinterferomeetrid (DLI).

Rohuandurid:
a) manganiinkalibraatorid, suurematele rohkudele kui 10 GPa;

b) kvartsist rohuandurid, suurematele rohkudele kui 10 GPa.”
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